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ACUERDO que establece los bienes de uso dual, software y tecnologias cuya exportacion esta sujeta a regulacion
por parte de la Secretaria de Economia.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- ECONOMIA - Secretaria
de Economia.

Con fundamento en los articulos 34 fracciones I, V y XXXIII de la Ley Organica de la Administracion
Publica Federal; 40. fraccion lll, 50. fracciones lll y X, 17 y 21 de la Ley de Comercio Exterior; 5 fraccion XVII
del Reglamento Interior de la Secretaria de Economia, y

CONSIDERANDO

Que el 26 de junio de 1945, México suscribié la Carta de las Naciones Unidas por la que se creé la
Organizacion de las Naciones Unidas (ONU), tratado aprobado por el Senado de la Republica el 5 de octubre
de 1945 y publicado en el Diario Oficial de la Federacion el dia 17 del mismo mes y afio.

Que en virtud del articulo 10 de la Carta de las Naciones Unidas, la Asamblea General de la ONU se
encuentra facultada para emitir recomendaciones sobre cualquier asunto previsto en dicho tratado
internacional.

Que el articulo 25 de la Carta de las Naciones Unidas establece que los Miembros de la ONU, entre ellos
México, convinieron en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de dicha organizacion,
o6rgano al que se le ha conferido la responsabilidad de actuar para mantener la paz y la seguridad
internacionales.

Que en términos de la Resolucién 64/40 de la Asamblea General, emitida el 12 de enero de 2010 el
desarme, control de armas y no proliferaciéon son esenciales para el mantenimiento de la paz y seguridad
internacionales, y que la existencia de controles nacionales efectivos sobre la transferencia de armas, equipo
militar, bienes de uso dual y tecnologias resulta una herramienta importante para alcanzar dichos objetivos.

Que el 28 de abril de 2004, el Consejo de Seguridad aprobé la Resolucién 1540 (2004) mediante la cual
decidi6 que todos los Estados deben adoptar y hacer cumplir medidas eficaces para instaurar controles
nacionales, a fin de prevenir la fabricacion y proliferacion de armas de destruccion masiva, sus sistemas
vectores y materiales conexos.

Que las resoluciones en comento invitan a los Estados parte a emitir o mejorar su legislacion nacional,
regulaciones y procedimientos a fin de garantizar el control efectivo sobre la transferencia de dichos bienes.

Que a pesar de que México ha ratificado diversos tratados multilaterales que promueven el desarme, el
control de armas y la no proliferaciéon, y que ha incorporado en su legislaciéon nacional regulaciones y
restricciones no arancelarias a la exportacion de ciertos bienes, en la actualidad cuenta con instrumentos
normativos que regulan parcialmente la exportacién de armas convencionales, sus partes y componentes,
bienes de uso dual, susceptibles de desvio para la fabricacién y proliferacion de armas convencionales y de
destruccidon masiva, asi como sus partes y componentes.

Que el inciso c) del articulo XXI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994,
parte integrante del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organizacion Mundial del Comercio,
establece que sus disposiciones no deben interpretarse en el sentido de impedir a una parte contratante la
adopcion de las medidas en cumplimiento de las obligaciones internacionales contraidas en virtud de la Carta
de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales.

Que a efecto de dar cumplimiento a sus obligaciones en el marco de la ONU resulta necesario que México
apliqgue un régimen eficaz de control de las exportaciones de armas convencionales, bienes de uso dual,
software y tecnologias susceptibles de desvio.

Que para coadyuvar al desarme, control de armas y la no proliferacién, el permiso previo de exportacién
resulta el mecanismo mas eficaz para regular la exportacién de armas convencionales, bienes de uso dual,
software y tecnologias susceptibles de desvio hacia paises con industrias bélicas y con fines terroristas.

Que el 1 de julio de 2020 se publico en el Diario Oficial de la Federacion el Decreto por el que se expide la
Ley de los Impuestos Generales de Importacion y de Exportaciéon, y se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Aduanera (Decreto).

Que el Decreto antes mencionado Instrumenta la “Sexta Enmienda a los textos de la Nomenclatura del
Sistema Armonizado de Designacion y Codificacion de Mercancias”, aprobada por el Consejo de Cooperacion
Aduanera de la Organizacion Mundial de Aduanas; contempla modificaciones a diversas fracciones
arancelarias de la Tarifa de los Impuestos Generales de Importacion y de Exportacion (TIGIE); actualiza y
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moderniza la TIGIE para adecuarla a los flujos actuales de comercio internacional y contempla la creacién de
los ndmeros de identificacion comercial (NICO), a fin de contar con datos estadisticos mas precisos, que
constituyan una herramienta de facilitacion comercial que permita separar la funcién de inteligencia comercial
y estadistica de la funciéon reguladora, tanto en el aspecto arancelario como en el de regulaciones vy
restricciones no arancelarias.

Que el 17 de noviembre de 2020, se publicé en el Diario Oficial de la Federacion el Acuerdo por el que se
dan a conocer los Numeros de Identificacion Comercial (NICO) y sus Tablas de Correlacion, el cual tiene por
objeto dar a conocer los NICO en los que se clasifican las mercancias en funcién de las fracciones
arancelarias y las Anotaciones de los mismos.

Que se publico en el Diario Oficial de la Federacion el Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de
los Impuestos Generales de Importacion y de Exportacion, el Decreto para el apoyo de la competitividad de la
industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automdviles, el Decreto por el
que se establece el impuesto general de importacion para la regidn fronteriza y la franja fronteriza norte, el
Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promocién Sectorial, y los diversos por los que se
establecen aranceles-cupo, a través del cual se modifica la descripcién de la fraccién arancelaria 8481.30.01
valvulas de retencién, que operen automaticamente, excepto trampas de vapor; y las reconocibles como
concebidas exclusivamente para el funcionamiento de maquinas, aparatos o artefactos mecanicos para
sistemas hidraulicos de aceite en circuitos cerrados.

Que el 18 de noviembre de 2020, se publicé en el Diario Oficial de la Federacion el Acuerdo por el que se
dan a conocer las tablas de correlacién entre las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los
Impuestos Generales de Importacion y de Exportacion (TIGIE) 2012 y 2020.

Que ante la necesidad de otorgar mayor certidumbre juridica en la aplicacion del presente Acuerdo, resulta
indispensable efectuar su actualizacion a fin de armonizar las fracciones arancelarias contenidas en el mismo,
conforme a los cambios referidos en los Considerandos anteriores.

Que la legislacion aduanera establece que se deberan cumplir las regulaciones y restricciones no
arancelarias aplicables al régimen al cual se destinen las mercancias, por lo que, en el instrumento en el que
se establezcan dichas regulaciones y restricciones no arancelarias se debe sefalar explicitamente el régimen
al que resultan aplicables, a efecto de darle certidumbre a la autoridad aduanera, que es la facultada para
comprobar el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias.

Que conforme a lo dispuesto por los articulos 20 de la Ley de Comercio Exterior, y 36-A primer parrafo
fracciones |, inciso c) y Il, inciso b) de la Ley Aduanera, s6lo podran hacerse cumplir en el punto de entrada o
salida al pais, las regulaciones no arancelarias cuyas mercancias hayan sido identificadas en términos de sus
fracciones arancelarias y nomenclatura que les corresponda.

Que, a fin de consolidar el régimen de control de exportaciones en México, es necesario adoptar como
referencia la normatividad establecida por los distintos instrumentos que regulan los regimenes de control de
exportaciones en el ambito internacional, debido a que éstos ya han mostrado su efectividad y se han
consolidado como una herramienta util para la implementacion y fortalecimiento de los principios sobre los que
México establecera los permisos previos a las exportaciones de armas convencionales, sus partes y
componentes, bienes de uso dual, software y tecnologias susceptibles de utilizarse en la fabricacion y
proliferacién de armas convencionales y armas de destruccion masiva, asi como sus partes y componentes.

Que con el proposito de dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 78 de la Ley General de Mejora
Regulatoria, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de mayo de 2018, se realiza la digitalizacion
de los tramites correspondientes a los permisos previos a las exportaciones de bienes de uso dual, software y
tecnologias susceptibles de utilizarse en la fabricacion y proliferacion de armas convencionales y armas de
destruccidon masiva y sus prérrogas, maximizando los beneficios al ciudadano y a la autoridad reguladora.

Que en virtud de lo antes sefialado y en cumplimiento a lo establecido por la Ley de Comercio Exterior, las
disposiciones a las que se refiere el presente instrumento fueron sometidas a la consideracion de la Comision
de Comercio Exterior y opinadas por la misma, por lo que se expide el siguiente:

ACUERDO QUE ESTABLECE LOSBIENES DE USO DUAL, SOFTWARE Y TECNOLOGIASCUYA
EXPORTACION ESTA SUJETA A REGULACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA

PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las fracciones arancelarias de las mercancias
que estan sujetas a regulacion por parte de la Secretaria de Economia, a la exportacién de bienes de uso
dual, software y tecnologias y que sean susceptibles de desvio para la proliferacion y fabricacién de armas
convencionales y de destrucciéon masiva, sin perjuicio de lo dispuesto en otros instrumentos normativos que
regulen otros permisos y/o controles a la exportacion de las mercancias mencionadas.
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SEGUNDO.- Para efectos del presente Acuerdo, se entendera por:

I. Arreglo de Wassenaar: El Arreglo de Wassenaar para el Control de Exportaciones de Armas
Convencionales, Bienes y Tecnologias de Uso Dual;

Il. Acuerdos de Regulacién: El Acuerdo que establece las mercancias cuya importacion y exportacion
esta sujeta a regulacion por parte de la Secretaria de la Defensa Nacional, vigente; el Acuerdo que establece
las mercancias cuya importacién y exportacion esta sujeta a regulacion por parte de las dependencias que
integran la Comision Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y
Sustancias Toxicas, vigente; el Acuerdo que establece las mercancias cuya importacién y exportaciéon esta
sujeta a regulacion por parte de la Secretaria de Energia, vigente; y el Acuerdo que establece las mercancias
cuya importacion y exportacion esta sujeta a regulacion por parte de la Secretaria de Salud, vigente;

Ill. Asistencia técnica: Cualquier apoyo técnico relacionado con la capacitacién, instruccion,
entrenamiento, formacion, empleo de conocimientos practicos y servicios consultivos para la Fabricacion,
aplicacién, mantenimiento y/u operacién de las Mercancias reguladas por el presente Acuerdo;

IV. Bienes de uso dual: Las mercancias tangibles e intangibles que pueden satisfacer mas de un objetivo,
es decir, que pueden tener uso civil, industrial o fines de investigacion, pero que pueden ser desviados y
destinados a la proliferacion de armas o acumulaciones desestabilizadoras;

V. COCEX: La Comision de Comercio Exterior;
VI. Comité: El Comité para el Control de Exportaciones de Bienes de Uso Dual, Software y Tecnologias;
VII. Corredor: Toda persona fisica o moral que desarrolle actividades de Corretaje;

VIII. Corretaje: La negociacion u organizacion de transacciones para la compra, venta o suministro de las
Mercancias reguladas desde un tercer pais a otro tercer pais cualquiera, o la compra o venta de las
Mercancias reguladas que se encuentren en terceros paises para su transferencia a otro tercer pais. Queda
excluida de la presente definicion la prestacion exclusiva de servicios auxiliares. Son servicios auxiliares el
transporte, los servicios financieros, el seguro o reaseguro y la promocioén o publicidad generales;

IX. Destino final: El ultimo punto al que arriban las Mercancias reguladas por el presente Acuerdo, una
vez realizada su Exportacion;

X. Desvio: La utilizacién de Bienes de uso dual, Software y Tecnologias, por un Usuario final, para un Uso
final o para Destino final, distintos a los sefalados en la Manifestacion de Uso y Usuario Final para obtener el
Permiso previo de exportacion de Bienes de uso dual, Software y Tecnologias relacionadas y sus
modificaciones y a los autorizados en el Permiso previo de exportacion;

XI. DGFCCE: La Direcciéon General de Facilitacion Comercial y de Comercio Exterior de la Secretaria de
Economia;

XIl. Documento electrénico: Todo mensaje que contiene informacidon escrita en datos generada,
transmitida, comunicada, presentada, recibida, archivada o almacenada por medios electrénicos o cualquier
otro medio tecnolégico;

XIll. Exportacion: La salida de mercancias de territorio nacional para permanecer en el extranjero por
tiempo limitado o ilimitado, y comprende la Reexportacién, Transbordo, Transito internacional, transmision y
transferencia al exterior del pais de cualquiera de las Mercancias reguladas por el presente Acuerdo;

XIV. Exportador: Cualquier persona fisica o moral que directa o indirectamente, de modo habitual,
ocasional o por primera ocasion realice la Exportacion de alguna de las Mercancias reguladas;

XV. Fabricacion: Las actividades relacionadas con la elaboracién, ensamble, desarrollo, produccion,
manejo, funcionamiento, mantenimiento, reparaciéon y/o proliferacion de armas convencionales y de
destruccidon masiva, Bienes de uso dual, asi como de sus partes y componentes, Software y Tecnologia;

XVI. Grupo Australia: Régimen Internacional que se encarga de regular y controlar el comercio
estratégico de precursores de armas quimicas, sustancias quimicas de doble uso, equipos y tecnologia y
sistemas informaticos asociados; equipo bioldgico de doble uso y tecnologia y sistemas informaticos
asociados; patégenos humanos, y animales y toxinas; y/o patdgenos vegetales;

XVIl. Grupo de Suministradores Nucleares: Régimen Internacional que se encarga de regular y
controlar el comercio estratégico de reactores nucleares y equipos; material no nuclear para reactores; plantas
y equipos para el reprocesamiento, fabricacion de combustible nuclear, para la separaciéon de isétopos;
plantas para la produccion de agua pesada; plantas y equipos para su conversién; equipo industrial,
materiales, equipos y componentes para la separacion de is6topos de uranio; equipos relacionados con la
produccién de agua pesada (distintos a los mencionados anteriormente); y/o equipos de ensayo y medicion
para el desarrollo y demas mercancias, Software y Tecnologias de uso dual relacionados;
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XVIII. Informacion técnica: Los proyectos, planos, diagramas, modelos, formulas, mesas, disefios de
ingenieria y especificaciones, manuales e instrucciones escritas o grabadas por cualquier medio o aparato
tales como discos, cintas y memorias;

XIX. Manifestacién de uso y usuario final para obtener el permiso de exportacidon de bienes de uso
dual, software y tecnologias relacionadas y sus modificaciones: El documento de control de
exportaciones por medio del cual el Exportador describe el uso, Usuario final y Destino final al que se sujetan
las mercancias regulados por el presente Acuerdo;

XX. Mercancias reguladas: Los Bienes de uso dual, Software y Tecnologias susceptibles de utilizarse en
la Fabricacion y proliferacion de armas convencionales y armas de destrucciéon masiva, asi como sus partes y
componentes, las cuales se encuentran enlistadas en los Anexos |, II, lll, IV y V del presente Acuerdo;

XXI. NICO: El nUumero o numeros de identificacion comercial, de conformidad con el articulo 20., fraccién
Il, Regla Complementaria 102 de la Ley de los Impuestos Generales de Importaciéon y de Exportacion;

XXII. Permiso previo de exportacion de bienes de uso dual, software y tecnologias susceptibles de
desvio para la fabricacién y proliferacion de armas convencionales y de destruccion masiva y sus
modificaciones: La autorizacién expedida por la Secretaria de Economia que permite poder llevar a cabo la
exportacion de alguna de las mercancias reguladas por el presente Acuerdo.

XXIlI. Reexportacion: El envio, transmision, cesion o transferencia de las mercancias regulados de un
pais extranjero a otro, cuando dichas mercancias hayan sido originalmente exportados del territorio nacional;

XXIV. Regimenes de Control de Exportaciones, el Arreglo de Wassenaar para el Control de
Exportaciones de Armas Convencionales, Bienes y Tecnologias de Uso Dual; Grupo Australia; y Grupo de
Suministradores Nucleares;

XXV. Regulacién: ElI Permiso previo de exportacién de Bienes de uso dual, Software y Tecnologia
susceptibles de Desvio para la Fabricacion y proliferacion de armas convencionales y de destruccion masiva y
sus modificaciones;

XXVI. SE: La Secretaria de Economia;

XXVII. Software: El conjunto de los programas de computo, procedimientos, reglas, documentacion y
datos asociados que forman parte de un sistema de computacion;

XXVIII. Tarifa: La Tarifa contenida en el articulo 10. de la Ley de los Impuestos Generales de Importacion
y de Exportacion;

XXIX. Tecnologia: Es la informacion especifica necesaria para la Fabricacion y uso de las mercancias
regulados, la cual puede tomar la forma de Informacién técnica o Asistencia técnica;

XXX. Transhordo: La descarga o cambio de medio de transporte de las mercancias contenidas en los
Anexos I, 11, Ill, IV y V del presente Acuerdo entre el punto inicial de carga y el Destino final de dichos bienes;

XXXI. Transito internacional: El paso a través del territorio mexicano de las Mercancias reguladas sin
que estos sean descargados en el territorio nacional;

XXXIl. Uso final: El uso que le dara el Usuario final a las Mercancias reguladas declaradas por el
Exportador;

XXXIIl. Uso final militar: El uso de las Mercancias reguladas en operaciones militares, paramilitares o
bélicas, asi como para la Fabricacion de armamento o cualquiera de los bienes contenidos en el Anexo Il del
presente Acuerdo, y

XXXIV. Usuario final: La persona fisica o moral, localizada en el extranjero que, en su caracter de
comprador o consignatario, distinto del agente intermediario de la operacion, y agente re-expedidor, recibira y
hara uso de las Mercancias reguladas.

XXXV. Ventanilla Digital: La prevista en el Decreto por el que se establece la Ventanilla Digital Mexicana
de Comercio Exterior publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 14 de enero de 2011, disponible en la
pagina electronica www.ventanillaunica.gob.mx.

Para efectos de las definiciones técnicas se estara a lo dispuesto en el Anexo VII.

TERCERO.- Las mercancias clasificadas en las fracciones arancelarias listadas en los Anexos I, II, lll, IV y
V del presente Acuerdo, estan sujetas al requisito de Permiso previo de exportacion emitido por la SE,
siempre que se destinen al régimen de exportacion definitiva o exportacion temporal y no se encuentren
previstas en los Acuerdos de Regulacion.
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CUARTO.- Para los fines de este Acuerdo, la salida del territorio nacional al extranjero de Software,
Tecnologias o de Bienes de uso dual, incluyendo las transmisiones conteniendo programas de procesamiento
de datos o envio de datos o telecomunicaciones por medios electrénicos, fax, teléfono, transmision satelital, o
cualquier otro medio de comunicacion, susceptibles de Desvio, se asimilara a las operaciones de Exportacion
y, por ende, el Exportador debera obtener un Permiso previo de exportacion por parte de la SE.

QUINTO.- La Exportacion de Bienes de uso dual, Software y Tecnologias que no figuren en las listas de
los Anexos |, II, lll, IV y V, o en los Acuerdos de Regulacién, estara sujeta a la presentacion de un Permiso
previo de exportacién en los siguientes supuestos:

. Cuando el Exportador haya sido informado por las autoridades competentes que los bienes que
pretende exportar pueden ser objeto de Desvio o pudieran ser utilizados para un Uso final militar o
destinarse total o parcialmente, para actividades relacionadas con la proliferacion, o

1. Cuando el pais adquirente o el pais de Destino final esté sometido a un embargo por una resolucién
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o cuando el Exportador haya sido informado por
las autoridades competentes que los productos en cuestion pueden estar destinados total o
parcialmente para un Uso final militar.

Si un Exportador tiene conocimiento de que los Bienes de uso dual, Software o Tecnologias que pretende
exportar pueden ser sujetos de Desvio, pero no figuran en las listas de los Anexos I, II, lll, IV y V del presente
Acuerdo, o en los Acuerdos de Regulacion, debera consultar a la DGFCCE, a fin de que ésta evalle la
consulta y determine lo procedente conforme a la fraccion | del presente Articulo. En este caso, la DGFCCE
sometera a consideracion del Comité la conveniencia de sujetar las mercancias consultadas a Permiso previo
de exportacion.

La SE podra modificar los Anexos |, Il, lll, IV y V, previa propuesta del Comité y aprobacion de la COCEX,
si el Exportador tiene motivos para sospechar que los Bienes de uso dual, Software y Tecnologias que
pretenda exportar pueden ser sujetos de Desvio.

SEXTO.- Quedan exentos de la obtencion del Permiso previo de exportacion sefialado en el Articulo
Tercero, la Exportacion de las mercancias reguladas en el presente Acuerdo que:

a. El Gobierno Mexicano vaya a utilizar en las maniobras o misiones que realice en el extranjero con
motivo de operaciones humanitarias, de mantenimiento y apoyo a la paz;

b.  Tengan por Destino final alguno de los Estados Participantes de alguno de los Regimenes de Control
de Exportaciones en los que México participe y se encuentren listados en el Anexo VI del presente
Acuerdo;

c. Tengan por Destino final algun Estado que mantenga con México un Acuerdo de reconocimiento
reciproco del sistema de control de exportaciones;

d. Tratandose de Tecnologia, y con excepcion de lo dispuesto en los grupos 1.E.2.e. y 1.E.2f., asi
como 8.E.2.a. y 8.E.2.b, contenidos en el Anexo lll del presente Acuerdo, consistan en la Tecnologia
minima necesaria para la instalacion, operacién, mantenimiento (verificacion) y reparacion de
materiales no controlados, o cuya Exportaciéon haya sido autorizada; o se trate de Tecnologia del
dominio publico, o que contenga resultados de investigacion cientifica basica o Informacion técnica
minima necesaria para formular las solicitudes de patente;

e. Con excepcion del Software mencionado en la Categoria 5, Parte 2: "Seguridad de la Informacién”,
del Anexo | del presente Acuerdo, se trate de Software que:

. Sea del dominio publico, o
Il.  Esté a disposicién del publico en general debido a que:
i. Se vende en puntos de venta al por menor, sin restriccion, a través de:
1)  Transacciones de mostrador;
2) Transacciones por correo;
3) Transacciones electrénicas, o
4)  Transacciones realizadas por teléfono; y
ii.  Que esté disefiado para su instalacion por el usuario sin asistencia ulterior del proveedor;
f. Envien empresas mexicanas a los Estados Unidos de América y Canada, o

g. Exceptie la SE mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federacion, previa opinion
favorable del Comité.
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Las empresas podran obtener la exencién de Permiso previo de exportacion a que se refiere el presente
Acuerdo siempre y cuando cumplan los requisitos a que se refiere el articulo 100-A de la Ley Aduanera de
conformidad con las Reglas de caracter general en materia de comercio exterior y justifiquen ante la SE la
necesidad de exentar el requisito de permiso previo para la correcta operacion de sus actividades de
Exportacién. La informacién proporcionada por la empresa interesada en obtener la exencion seré publicada
en la pagina electrénica de la SE y sera enviada a los Secretariados de los Regimenes de Control de
Exportaciones de los que México sea miembro asi como a los gobiernos de los paises que formen parte de
dichos régimenes, de conformidad con el Articulo Vigésimo del presente Acuerdo. La empresa que solicite la
exencion manifestara su conformidad en la difusion de esta informacion al momento de su solicitud.

SEPTIMO.- La expedicién de los Permisos previos de exportacién al amparo del presente Acuerdo estara
a cargo de la SE, quien ademas sera la autoridad competente para coordinar y administrar el sistema de
control de las exportaciones de las Mercancias reguladas.

OCTAVO.- Para los efectos de los articulos 18, 19 y 20 del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior,
las solicitudes de los Permisos previos de exportacion a que se refiere el Articulo Tercero, se dictaminaran en
la DGFCCE previa solicitud de opinion de las dependencias competentes conforme a la naturaleza de los
bienes. Cuando la SE solicite opinién a las dependencias o entidades de la Administracion Publica Federal,
remitira copia de la misma a la Secretaria de Relaciones Exteriores.

NOVENO.- A la solicitud de Permiso previo de exportacion a que se refiere el siguiente Articulo, se debera
adjuntar a través de la Ventanilla Digital, la Manifestacion de Uso y Usuario Final para obtener el Permiso
previo de exportacion de Bienes de uso dual, Software y Tecnologias relacionadas y sus modificaciones,
misma que debera contener:

a. Elnombre y la direccién del Exportador;

b.  El nombre y la direcciéon de los usuarios finales a quienes le seran exportados las Mercancias
reguladas en el presente Acuerdo;

c.  Descripcién de las Mercancias reguladas a ser exportados;
Giro o actividad industrial a la que se dedica el Usuario final de las Mercancias reguladas;

La descripcién de las operaciones o actividades relacionadas con el Uso final al que seran
destinados las Mercancias reguladas;

f. Destino final en el cual se llevaran a cabo las operaciones o actividades relacionadas con el Uso final
de la mercancia exportada, y

g. En caso de que en la Exportacion intervenga un Corredor, el Exportador debera adicionalmente
proporcionar: la ubicacion exacta de las Mercancias reguladas; el nombre y direccién del Corredor; el
giro o actividad industrial a la que se dedica el Corredor e indicar si cuenta con autorizacion escrita o
licencia de un pais miembro de algun régimen de control de exportaciones para llevarla a cabo, y las
circunstancias que motivan el Corretaje.

En un plazo maximo de 10 dias habiles contados a partir de la presentacion de la Manifestacion de Uso y
Usuario Final para obtener el Permiso previo de exportacion de Bienes de uso dual, Software y Tecnologias
relacionadas y sus modificaciones, la DGFCCE notificara al Exportador la aceptaciéon de dicha Manifestacion,
siempre y cuando se cumpla con los requisitos sefialados en los incisos anteriores.

O en su caso, la DGFCCE, dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior, podra formular requerimientos
de informacidn, a efecto de que el Exportador subsane las omisiones, aclare o precise la informacién de dicha
Manifestacion. Una vez notificado dicho requerimiento, el Exportador contara con un plazo de 10 dias habiles
para dar respuesta, una vez transcurrido dicho plazo sin desahogar el requerimiento, se desechara el tramite.

En los casos en los que la DGFCCE requiera informacién adicional por parte del Exportador, el plazo para
notificar la aceptacion de la Manifestacion de Uso y Usuario Final para obtener el Permiso previo de
exportacion de Bienes de uso dual, Software y Tecnologias relacionadas y sus modificaciones, se extendera
hasta 60 dias habiles contados a partir de la fecha de presentacién de la Manifestacion sefialada.

La DGFCCE conservara un registro de corredores derivado de las Manifestaciones de Uso y Usuario Final
para obtener el Permiso previo de exportacion de Bienes de uso dual, Software y Tecnologias relacionadas y
sus modificaciones, presentadas e intercambiara dicho registro con otros Estados de conformidad con lo
establecido en el Articulo Vigésimo del presente Acuerdo.

DECIMO.- Las solicitudes de Permiso previo de exportacion a que se refiere el presente Acuerdo se
presentaran a través de la Ventanilla Digital, adjuntando el formato correspondiente, de conformidad con los
Anexos |, I, lll, IV y V, a fin de que dicha solicitud y la Manifestacién de Uso y Usuario Final para obtener el
Permiso previo de exportaciéon de Bienes de uso dual, Software y Tecnologias relacionadas y sus
modificaciones, sean analizadas por la DGFCCE y se emita el dictamen respectivo, dicho dictamen se debera
transmitir en Documento electrénico, como anexo al pedimento correspondiente.
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Las solicitudes de Modificacion o Prérroga de los pPermisos previos de exportacion, deberan presentarse
a través del correo electronico control.exportaciones@economia.gob.mx, cumpliendo con los requisitos
establecidos en los formatos correspondientes.

DECIMO PRIMERO.- Cuando las solicitudes que presentan los interesados para el otorgamiento de un
Permiso previo de Exportacion, su prérroga o su modificacion, no contengan los datos o no cumplan con los
requisitos aplicables, la SE debera prevenir a los interesados, por escrito y por una sola vez, a través de la
Ventanilla Digital o por correo electronico, para que subsanen la omision en un término de 10 dias habiles
contados a partir de que haya surtido efectos la notificacion de la prevencion; transcurrido dicho plazo, sin
desahogar la prevencién, se desechara el tramite.

DECIMO SEGUNDO.- La SE resolvera las solicitudes a que se refiere el Articulo Décimo del presente
instrumento en un plazo no mayor a 10 dias habiles, contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de su
presentacion.

DECIMO TERCERO.- El periodo de vigencia de los Permisos previos de exportacion a que se refiere el
presente Acuerdo sera hasta de un afio. Dicho permiso se podra prorrogar hasta por un periodo igual, siempre
y cuando siga cumpliendo con los criterios de autorizacion, el permiso se encuentre vigente y aun cuente con
saldo.

DECIMO CUARTO.- La SE podra negar a los solicitantes los Permisos previos de exportacion de
Mercancias reguladas por este Acuerdo, en caso de que tenga conocimiento o se acredite que los solicitantes
participaron en el Desvio de las Mercancias reguladas a usos finales o usuarios finales no autorizados, en
actividades licitas relacionadas con las actividades y Mercancias reguladas por el presente Acuerdo,
incurrieron en falsedad de declaraciones, o bien, no cumplieron con los requisitos necesarios para asegurar
un debido control sobre dichas exportaciones.

DECIMO QUINTO.- Los permisos otorgados seran cancelados en los siguientes casos:

a. Sise transgreden las condiciones establecidas por el presente Acuerdo, respecto a las exportaciones
de las Mercancias reguladas;

b.  Siel Exportador transgrede las obligaciones establecidas en el Permiso previo de exportacion;

c. En el caso de que se alteren las condiciones iniciales sobre las cuales se haya concedido el Permiso
previo de exportacion;

d. En el caso de que en la Manifestacion de Uso y Usuario Final para obtener el Permiso previo de
exportacion de Bienes de uso dual, Software y Tecnologias relacionadas y sus modificaciones o en la
solicitud para el otorgamiento del Permiso previo de exportacion se haya detectado omision,
alteracion o falsedad en los datos aportados;

e. Cuando el Exportador no cuente con la documentacion que ampare las operaciones de Exportacion
de las Mercancias reguladas, que sus registros de sus operaciones de comercio exterior presenten
inconsistencias con lo declarado en su solicitud para la expedicidon del Permiso previo de exportacion
o se compruebe que la mercancia regulada no se exporto al Destino final;

f. Cuando la SE en el ejercicio de sus facultades, tenga conocimiento por cualquier medio que las
exportaciones de las Mercancias reguladas al amparo del Permiso previo de exportacion no fueron
destinadas al uso o Destino final en el extranjero para el cual fue autorizada su Exportacion;

g. Que el domicilio fiscal o los domicilios declarados por el Exportador para el Destino final de las
Mercancias reguladas sean inexistentes o no puedan localizarse;

h. Cuando el Servicio de Administracién Tributaria determine que el nombre o domicilio fiscal del
destinatario o comprador en el extranjero, sefialados en la solicitud del Permiso previo de exportacion
o bien en los pedimentos o facturas, sean falsos, inexistentes o no localizables;

i Cuando el Exportador tuvo conocimiento de que la mercancia fue desviada para la Fabricacién de
armamento, se entregd por cualquier concepto a fabricantes de armamento o bien, se entregé por
cualquier concepto a personas ubicadas en paises que carecen de control de exportaciones y no lo
notificd a la SE, y ésta tuvo conocimiento por una visita domiciliaria, de inspeccién, de verificacion, o
de verificacién de mercancias en transporte, por parte de las dependencias de la Administracion
Publica Federal competentes;

j. Cuando el Exportador incumpla requerimientos de informacion;

k. Cuando el Exportador se niegue a la practica de visitas domiciliarias, de inspeccion, de verificacion, o
de verificacién de mercancias en transporte, por parte de las dependencias de la Administracion
Publica Federal competentes, y

l. Cualquier otro caso que la DGFCCE considere, previa opinion del Comité.
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DECIMO SEXTO.- Para efectos del Articulo anterior, la SE iniciara de oficio el procedimiento de
cancelacion del Permiso previo de exportacion, en cuanto tenga conocimiento de cualquiera de las causales
de cancelacion contenidas en el Articulo Décimo Quinto del presente Acuerdo. Para iniciar el procedimiento
referido, la SE debera notificar a la persona Titular del Permiso previo de exportacion la causal que motiva
dicho inicio de procedimiento y notificara al Servicio de Administracion Tributaria, de manera inmediata, los
hechos que motivaron el inicio de procedimiento de cancelaciéon del Permiso previo de exportacion, a fin de
que el mismo sea suspendido hasta en tanto se resuelva dicho procedimiento.

La SE concedera a la persona Titular del Permiso previo de exportacion un plazo de 10 dias habiles,
contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificacion citada, para ofrecer las pruebas y alegatos
que a su derecho convengan.

Si la persona Titular del Permiso previo de exportacion no ofrece las pruebas, no expone sus alegatos, o
no desvirtla las causas que motivaron el inicio de procedimiento de cancelaciéon del Permiso previo de
exportacion, la SE procedera a dictar la resolucién de cancelacion, y remitira copia de la misma al Servicio de
Administracion Tributaria.

Cuando la persona Titular del Permiso previo desvirtle las causas que motivaron el procedimiento de
cancelacion, la SE procedera a dictar la resolucion que deje sin efectos dicho procedimiento, y remitira copia
de la misma al Servicio de Administracion Tributaria informando que dejé sin efectos la suspension del
Permiso previo de exportacion.

DECIMO SEPTIMO.- Las mercancias listadas en los Anexos |, II, lll, IV y V del presente Acuerdo, que se
hayan importado y se realice el retorno al extranjero, por cualquier motivo, deberan cumplir con la Regulacién
a que se refiere el presente Acuerdo.

DECIMO OCTAVO.- Se constituye el Comité para el Control de Exportaciones de Bienes de Uso Dual,
Software y Tecnologias. El Comité, dependera de la SE y estara integrado por las personas Titulares de la
DGFCCE, quién lo presidira, de la Direccion General de Industrias Ligeras, de la Direccion General de
Industrias Pesadas y de Alta Tecnologia, y de la Direccién General de Innovacion, Servicios y Comercio
Interior, todas de la SE.

El Comité en sus sesiones tendra como invitados permanentes a la Direccion General del Registro Federal
de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Secretaria de la Defensa Nacional; Direccién General para
la Organizacion de las Naciones Unidas de la Secretaria de Relaciones Exteriores; la Comision Nacional de
Seguridad Nuclear y Salvaguardias; la Comisidn Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de
Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Toxicas, y al Servicio de Administracién Tributaria.

Podra invitarse a las sesiones del Comité a otras dependencias y entidades de la Administraciéon Publica
Federal, académicos, representantes de industrias y de Camaras o Confederaciones Industriales, o a
cualquier érgano o entidad del sector publico y privado, a efecto de que manifiesten las opiniones
correspondientes respecto del asunto que se trate.

El Comité recibira y atendera las consultas que le sean sometidas por los 6rganos y dependencias de la
Administracién Publica Federal en materia de control de exportaciones.

Las personas titulares de la DGFCCE, de la Direccién General de Industrias Ligeras, de la Direccién
General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnologia y de la Direccién General de Innovacion, Servicios y
Comercio Interior de la SE, integrantes del Comité, podran designar un representante alterno con nivel minimo
de Director de Area o equivalente, a fin de reemplazar a los representantes titulares durante su ausencia.

El Comité adoptara sus resoluciones bajo el principio de mayoria de votos de los miembros presentes en
las sesiones. En caso de empate el Presidente del Comité tendra voto de calidad. Las resoluciones del Comité
podran ser tomadas en cuenta al momento de resolver las solicitudes de permisos.

DECIMO NOVENO.- El Comité tendra las siguientes funciones:

. Analizar las solicitudes de Permiso previo de exportacion que le sean sometidas y que se consideren
sensibles o muy sensibles, y opinar sobre la conveniencia de su expedicién, cuando la DGFCCE
cuente con opiniones discordantes de las dependencias o entidades de la Administracion Publica
Federal respecto a la expedicion del Permiso previo de exportacion;

Il.  Proponer a la Secretaria de Relaciones Exteriores el establecimiento de los mecanismos de enlace
entre el Estado Mexicano y los organismos internacionales en materia de no proliferacion;

Ill.  Proponer a las autoridades competentes que efectlien las investigaciones y practiquen visitas de
inspeccion sobre presuntas infracciones administrativas para que impongan, en su caso, las
sanciones administrativas correspondientes, asi como que ordenen y ejecuten las medidas
provisionales necesarias para hacer cesar, o evitar, el Desvio de las Mercancias reguladas por el
presente Acuerdo;

IV. Proponer ante la Comisién de Comercio Exterior, la modificacién de las listas contenidas en los
Anexos I, I, lI, IV, V, y VI del presente Acuerdo, y
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V. Proponer el establecimiento de nuevas medidas de control de exportaciones para regular o restringir
la Exportacion de las Mercancias reguladas por el presente Acuerdo en el ambito de competencia de
las demas autoridades con facultades para regular el comercio exterior (el registro, la declaracion, la
inspeccion, la revision y la verificacion en transporte, etc.)

VIGESIMO.- La SE preparara y enviara informes periddicos para los Secretariados de los Regimenes de
Control de Exportaciones de los que México sea miembro y de los cuales la SE sea responsable. Lo anterior,
independientemente de los informes o reportes que cada dependencia deba hacer en el ambito de su
competencia.

VIGESIMO PRIMERO.- La COCEX, escuchando al Comité, revisara y aprobara la actualizacién, por lo
menos una vez al afo, de las listas contenidas en los Anexos |, II, lll, IV, V y VI del presente Acuerdo, de
conformidad con las obligaciones y compromisos que México haya asumido como miembro de los regimenes
internacionales de desarme, control de armas y no proliferacién y en virtud de la ratificacion de tratados
internacionales pertinentes.

VIGESIMO SEGUNDO.- La siguiente informacién relativa a los Permisos previos de exportacion otorgados
sera puesta a disposicion del publico en la pagina de Internet de la SE: a) nombre de la persona Titular; b)
unidad administrativa que los otorga; c) fraccion arancelaria; d) fecha de expedicion; y e) periodo de vigencia.

VIGESIMO TERCERO.- La SE coordinara el intercambio de informacion y la transmisién electronica de
datos con las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal sobre las solicitudes de
Permisos previos de exportacion de las Mercancias reguladas por el presente Acuerdo.

VIGESIMO CUARTO.- Las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal que tienen
atribuciones para regular el comercio exterior, continuaran estableciendo, en el ambito de sus respectivas
competencias y en términos de las disposiciones aplicables, las medidas de control a la Exportacién de los
bienes que les corresponda regular.

VIGESIMO QUINTO.- Las exportaciones de Bienes de uso dual, Software y Tecnologias susceptibles de
Desvio que se realicen sin cumplir con el Permiso previo de exportacion correspondiente objeto del presente
Acuerdo, daran lugar a las sanciones administrativas contempladas en la Ley de Comercio Exterior y la Ley
Aduanera, o en cualquier otro instrumento normativo que sea aplicable. Lo anterior, sin perjuicio de las
sanciones penales por contrabando y falsedad de declaraciones establecidas en el Cédigo Fiscal de la
Federacién o demas disposiciones aplicables.

VIGESIMO SEXTO.- La SE y las demas dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal,
llevaran a cabo las facultades de comprobacién y verificacion para la acreditacion de la aplicacion de la
normatividad que regula los Permisos previos de exportacion de las Mercancias reguladas, de acuerdo a sus
atribuciones. Los permisionarios se obligan a poner a disposicién de dichas dependencias y entidades toda la
documentacion relacionada con el uso y manejo de los permisos otorgados, durante la vigencia de los
mismos.

VIGESIMO SEPTIMO.- El cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo no exime del cumplimiento
de cualquier otro requisito o regulacion a los que esté sujeta la Exportacién de las Mercancias reguladas,
segun corresponda, conforme a las disposiciones legales aplicables.

TRANSITORIOS
Primero.- El presente Acuerdo entrara en vigor el 28 de diciembre de 2020.

Segundo.- A la entrada en vigor del presente ordenamiento se abroga el Acuerdo por el que se sujeta al
requisito de permiso previo por parte de la Secretaria de Economia la exportaciéon de armas convencionales,
sus partes y componentes, bienes de uso dual, software y tecnologias susceptibles de desvio para la
fabricacién y proliferacion de armas convencionales y de destruccidon masiva, publicado en el Diario Oficial de
la Federacion el 16 de junio de 2011, y sus respectivos acuerdos modificatorios.

Tercero.- Los permisos que hayan sido expedidos de conformidad con los ordenamientos que por virtud
de este instrumento se abrogan, seguiran aplicandose hasta su vencimiento en los términos en que fueron
expedidos, y podran continuar siendo utilizados para los efectos que fueron emitidos, siempre que la
descripcién de las mercancias sefialadas en el documento correspondiente coincida con las mercancias
presentadas ante la autoridad aduanera, y el uso y el usuario final no cambien. La correspondencia entre las
fracciones arancelarias vigentes hasta el 27 de diciembre de 2020 y las vigentes a partir del 28 de diciembre
de 2020, sera de conformidad con el Acuerdo por el que se dan a conocer las tablas de correlacién entre las
fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importacion y de Exportacion
(TIGIE) 2012 y 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de noviembre de 2020.

Ciudad de México, a 24 de diciembre de 2020.- La Secretaria de Economia, Graciela Marquez Colin.-
Rdubrica.
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ANEXO |

BIENES DE USO DUAL SUJETOS A PERMISO PREVIO DE EXPORTACION EN TERMINOS DE LAS LISTAS

DESARROLLADAS EN EL ARREGLO DE WASSENAAR (AW)

Los formatos que deberan ser utilizados, segun sea el caso, son:

Homoclave Nombre
SE-03-080 Manifestacion de uso y usuario final y sus modificaciones para obtener el permiso
previo de exportacion de bienes de uso dual, software y tecnologias relacionadas.
Permiso previo de exportacion de bienes de uso dual, software y tecnologias
SE-03-081 susceptibles de desvio para la fabricacion y proliferacién de armas convencionales y
de destrucciéon masiva.
Modificacién del permiso previo de exportacién de bienes de uso dual, software y
SE-03-082 tecnologias susceptibles de desvio para la fabricacién y proliferacion de armas
convencionales y de destruccion masiva.
Prérroga al permiso previo de exportacion de bienes de uso dual, software y
SE-03-083 tecnologias susceptibles de desvio para la fabricaciéon y proliferacion de armas
convencionales y de destruccion masiva.
Categoria 1: Materiales especiales y equipos relacionados
1. A. Sistemas, equipos y componentes
Grupo 1.A.1
Componentes elaborados a partir de compuestos fliorados, segun se indica:

a. Sellos, juntas, selladores o vejigas de combustible, disefiados especialmente para
aeronaves 0 uso aeroespacial, constituidos de mas del 50% en peso de cualquiera de
los materiales especificados en el subarticulo 1.C.9.b. 0 1.C.9.c;

Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2015.
Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2015.
Fraccion L .
Arancelaria/NICO Descripcion Acotacion
3214.10.02 Mastique para soldaduras por puntos. Unicamente: Sellos, juntas, selladores o
vejigas de  combustible, disefiados
especialmente para uso en aeronaves o
. espacial, constituidos por mas del 50 % en
00 | Mastique para soldaduras por puntos.

peso de cualquiera de los materiales
incluidos en los subarticulos 1.C.9.b. o
1.C.9.c.

Grupo 1.A.2
Estructuras o laminados compuestos, segun se indica:

a. Hecho de cualquiera de los siguientes:

1. Una matriz organica y materiales fibrosos o filamentosos especificados en 1.C.10.c.
01.C.10.d.; 0
2. Fibras compuestas preimpregnadas en las que ya esta presente un material de
matriz polimérica termoestable (Prepregs) o preformas especificadas por el
subarticulo 1.C.10.e.
b. Hecho de una matriz de metal o carbono, y cualquiera de los siguientes:
1. Materiales fibrosos o filamentosos de carbono que posean todas las caracteristicas
siguientes:
a. Médulo especifico superior a 10.15x10°m; y
b. Una resistencia especifica a la traccién superior a 17.7x10* m; o
2. Materiales especificados en el subarticulo 1.C.10.c.
Nota 1: El articulo 1.A.2. no se aplica a las estructuras compuestas o productos
laminados, fabricados con materiales fibrosos o filamentosos de carbono
impregnados con resina epoxidica, para la reparacion de estructuras de
aeronaves civiles o laminados que tengan todas las caracteristicas siguientes:
a. Una superficie no superior a 1 m?;
b. Una longitud no superior a 2.5 m; y
c. Anchura superior a 15 mm.
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Nota 2: El articulo 1.A.2 no somete a control los elementos semi-acabados
disefiados especialmente para aplicaciones de caracter exclusivamente civil,
segun se indica:

a. Articulos deportivos;
b. Industria automotriz;
c. Industria de maquinas herramienta;
d. Aplicaciones médicas.
Nota 3: El subarticulo 1.A.2.b.1 no somete a control los productos semi-acabados
que contengan como maximo dos dimensiones de filamentos entrecruzados y que
estén disefiados especialmente para las siguientes aplicaciones:
a. Hornos de tratamiento térmico de metales para templar metales;
b. Equipos de produccién de lingotes de silicio mono cristalino.
Nota 4: El articulo 1.A.2 no incluye productos acabados especialmente disefiados
para una aplicacion especifica.
Nota 5: 1.A.2.b.1. no se aplica a picado, molido o cortado mecanicamente
“materiales fibrosos o filamentosos" de carbono de 25.0 mm o menos
de longitud.
Fraccion o, »
. Descripcion Acotacion
Arancelaria/NICO
6815.10.99 Las demaés. Unicamente: Estructuras y laminados de
materiales compuestos (composites), que
posean alguna de las siguientes
caracteristicas: a) una matriz organica y
materiales  fibrosos o  filamentosos
especificados en 1.C.10.c. o 1.C.10.d.; o
fibras compuestas preimpregnadas en las
que ya esta presente un material de matriz
polimérica termoestable (Prepregs) o
00 | Las demas. preformas especificadas por el subarticulo
1.C.10.e.; 6 b) una matriz metdlica o de
carbono y estar fabricados a partir de
materiales fibrosos o filamentosos de
carbono que posean un médulo especifico
superior a 10,15 x 106 m., y una
resistencia especifica a la traccion superior
a 17,7 x 104 m 6 materiales incluidos en el
subarticulo 1.C.10.c.
Grupo 1.A.3
Productos manufacturados de polimidas aromaticas no fundibles en forma de pelicula, hoja, banda
o cinta que tengan cualquiera de las caracteristicas siguientes:
a. Espesor superior a 0.254 mm; o
b. Estar revestidos o laminados con carbono, grafito, metales o sustancias magnéticas.
Nota: El articulo 1.A.3 no somete a control los productos manufacturados que estén
revestidos o laminados con cobre y disefiados especialmente para la produccion de
placas de circuitos impresos electrénicos.
N.B.: Para las polimidas aromaticas fundibles en cualquiera de sus formas, véase el
Subarticulo 1.C.8.a.3.
Fracciéon L o
X Descripcion Acotacién
Arancelaria/NICO
3920.99.02 De los demés pléasticos. Unicamente: Productos manufacturados
de poliimidas aromaticas no fundibles, en
forma de pelicula, hoja, banda o cinta, que
00 | De los demas plasticos. tengan un espesor superior a 0.254 mm o
estén revestidos o laminados con carbono,
grafito, metales o sustancias magnéticas.
De poliéster metalizados con anchura igual o | Unicamente: Productos manufacturados
3921.90.09 superior a 35 mm, con un espesor inferior a 100 | de poliimidas aromaticas no fundibles, en

micrones.

00

De poliéster metalizados con anchura igual o superior
a 35 mm, con un espesor inferior a 100 micrones.

forma de pelicula, hoja, banda o cinta, que
tengan un espesor superior a 0.254 mm o
estén revestidos o laminados con carbono,
grafito, metales o sustancias magnéticas.
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3921.90.99

Las demas. Unicamente: Productos manufacturados

99

de poliimidas aromaticas no fundibles, en
forma de pelicula, hoja, banda o cinta, que
Las demaés. tengan un espesor superior a 0.254 mm o
estén revestidos o laminados con carbono,
grafito, metales o sustancias magnéticas.

Grupo 1.A4
Equipos de proteccion y deteccién y sus componentes, no disefiados especialmente para uso
militar, segun se indica:
a. Mascaras completas, cartuchos de filtros y equipos de descontaminacién para las
mismas, disefiados o modificados para la defensa contra cualquiera de los agentes o
materiales siguientes, y componentes disefiados especialmente para ellos:

Nota: El subarticulo 1.A.4.a. incluye respiradores purificadores de aire motorizados
(PAPR, por sus siglas en inglés) que estan disefiados o modificados para la defensa
contra agentes o materiales listados en el subarticulo 1.A.4.a.

Notas técnicas: Para los propdsitos del subarticulo 1.A.4.a.:
1. Las mascaras faciales completas también se conocen como mascaras
antigas.
2. Los contenedores para el filtro incluyen los cartuchos del filtro.
1.A.4.a. 1. Agentes bioldgicos;
2. Materiales radiactivos;
3. Agentes para la guerra quimica (CW, por sus siglas en inglés); o
4. Agentes antidisturbios, incluidos:
a. a -Bromobencenoacetonitrilo, (Cianuro de bromobencilo) (CA) (CAS 5798-79-8);
b. [(2-clorofenil)metileno]propanadinitrilo, (o-Clorobencilidenemalononitrilo) (CS)
(CAS2698-41-1);
c. 2-cloro-1-feniletanona, cloruro de fenilacilo (W -cloroacetofenona) (CN) (CAS
532-27-4);
. Dibenzo-(b, f)-1,4-oxazepina (CR) (CAS 257-07-8);
e. 10-cloro-5,10-dihidrofenarsacina, (Cloruro de fenarsacina); (Adamsita), (DM)
(CAS 578-94-9);
f. N-Nonanoilmorfolina, (MPA) (CAS 5299-64-9);

1.A.4.b. Trajes, guantes y calzado de proteccion, disefiados especialmente o modificados para la
defensa contra cualquiera de los agentes o materiales siguientes:

Q

1. Agentes biolégicos;
2. Materiales radiactivos; o
3. Agentes para la guerra quimica (CW);

1.A4.c. Sistemas de deteccion disefiados especialmente o modificados para la deteccién o
identificacion de cualquiera de los agentes o materiales siguientes, y componentes
disefiados especialmente para ellos:
1. Agentes biolégicos;
2. Materiales radiactivos; o
3. Agentes para la guerra quimica (CW).

1.A.4.d. Equipos electrénicos, disefiados para detectar o identificar automaticamente la presencia
de residuos de explosivos, que utilicen técnicas de deteccién de trazas (por ejemplo,
ondas acusticas de superficie, espectrometria de movilidad de iones, espectrometria de
movilidad diferencial, espectrometria de masas).

Nota Técnica: Deteccion de trazas es la capacidad para detectar cantidades
inferiores a 1 ppm de vapor o inferiores a 1 mg de sustancias sélidas o liquidas.

Nota 1: El subarticulo 1.A.4.d. no somete a control los equipos disefiados
especialmente para empleo en laboratorio.

Nota 2: El subarticulo 1.A.4.d. no somete a control los arcos de seguridad que
han de atravesarse sin contacto.

Nota: El articulo 1.A.4 no somete a control:
a. Los dosimetros personales para control de radiacion;

b. Equipo de seguridad y salud ocupacional que por su disefio o funcién
estan limitados a la proteccién contra riesgos especificos para la seguridad
residencial o de las industrias civiles, entre ellas:
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1. Mineria.

2. Explotacion de canteras

3. Agricultura

4. Farmacéutica

5. Médica

6. Veterinaria

7. Del medio ambiente

8. Gestién de residuos

9. Industria alimentaria
Notas técnicas:

1. El articulo 1.A.4 incluye equipos y componentes que han sido
identificados, superado los ensayos correspondientes a las normas
nacionales o demostrado de algun otro modo su eficacia, para la
deteccion o defensa de materiales radiactivos, agentes bioldgicos,
agentes quimicos para la guerra, simuladores o agentes antidisturbios,
aun en caso de que dichos equipos o componentes sean utilizados en
industrias del sector civil, como la mineria, la explotacién de canteras, la
agricultura, la industria farmacéutica, los productos sanitarios, los
productos veterinarios, el medio ambiente, la gestién de residuos o la
industria alimentaria.

2. Un simulador: es una sustancia o material que se utiliza en lugar de un
agente téxico (quimico o biolégico) con fines de entrenamiento,
investigacion, ensayo o evaluacion.

3. Para el propésito del articulo 1.A.4, se entenderé por materiales
radiactivos los seleccionados o modificados para aumentar su eficacia
en la produccién de victimas en seres humanos o animales,
degradacion de equipos o dafios a los cultivos o al medio ambiente.

Fraccién L iz
. Descripcion Acotacion
Arancelaria/NICO
8421.99.99 Las demas. Unicamente: Mascaras completas,

cartuchos de filtros y equipos de
descontaminacion para las mismas,
disefiados o modificados para la defensa
i contra agentes bioloégicos o materiales
99 | Las demas. radiactivos adaptados para utilizacion en
guerra o agentes quimicos bélicos vy
componentes disefiados especialmente
para ellos.

9020.00.99 Los demas. Unicamente: Mascaras completas,

01 | Méscaras antigas. cartuchos de filtros y equipos de

descontaminacion para las mismas,
disefiados o modificados para la defensa
contra agentes biolégicos o materiales
radiactivos adaptados para utilizacién en
guerra o agentes quimicos bélicos y
componentes disefiados especialmente

99 | Los demas.

para ellos.
Prendas de vestir, sus accesorios y dispositivos, | Unicamente: Trajes disefiados
3926.20.01 - e . -
para proteccion contra radiaciones. especialmente o modificados para la
defensa contra agentes biologicos o
Prendas de vestir, sus accesorios y dispositivos, para | Materiales  radiactivos adaptados para
00 proteccion contra radiaciones. utilizacion en guerra o agentes quimicos
bélicos.
4015.19.99 Los demas. Unicamente: Guantes disefiados

especialmente o modificados para la
defensa contra agentes bioloégicos o
00 | Los demas. materiales radiactivos adaptados para
utilizacién en guerra o agentes quimicos
bélicos.
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4015.90.03 Prendas de vestir y sus accesorios, para | Unicamente: Trajes disefiados

proteccién contra radiaciones. especialmente o modificados para la

defensa contra agentes bioloégicos o

Prendas de vestir y sus accesorios, para proteccion | Materiales  radiactivos  adaptados  para

00 contra radiaciones. utilizacion en guerra o agentes quimicos
bélicos.

6401.92.99 Los demaés. Unicamente: Calzado de proteccion

W . disefiados especialmente o modificados
01 Para hombres o jovenes, totaimente de plastico para la defensa contra agentes bioldgicos
inyectado. . o
o materiales radiactivos adaptados para
02 Para mujeres o jovencitas, totalmente de plastico | utilizacion en guerra o agentes quimicos
inyectado. bélicos.
03 Para nifios, nifias o infantes, totalmente de plastico
inyectado.

9027.10.01 Analizadores de gases o humos. Unicamente: Los disefiados
especialmente o modificados para la
deteccion o identificacion de agentes
biolégicos o de materiales radiactivos

00 | Analizadores de gases o humos. adaptados para utilizacion en guerra o
agentes quimicos bélicos y componentes
disefiados especialmente para ellos.

9027.80.04 Los demas instrumentos y aparatos. Unicamente: Los disefiados
especialmente o modificados para la
deteccion o identificacion de agentes
biolégicos o de materiales radiactivos

02 | Instrumentos nucleares de resonancia magnética. adaptados para utilizacién en guerra o
agentes quimicos bélicos y componentes
disefiados especialmente para ellos.

9030.10.01 Instrumentos y aparatos para medida o deteccion [ Unicamente: Los disefiados

de radiaciones ionizantes. especialmente o modificados para la
deteccion o identificacion de agentes

biolégicos o de materiales radiactivos

00 Instrumentos y aparatos para medida o deteccion de | ggaptados para utilizacién en guerra o

radiaciones ionizantes.

agentes quimicos bélicos y componentes
disefiados especialmente para ellos.

Grupo 1.A5

Trajes blindados y componentes para los mismos, segun se indica:

a. Trajes blindados ligeros distintos de los fabricados conforme a normas o especificaciones
militares, o sus equivalentes, y componentes disefiados especialmente para ellos.

b. Trajes blindados reforzados que proporcionan proteccién balistica igual o inferior al nivel
IIIA (NIJ 0101.086, julio de 2008) o estandares equivalentes.

N.B.1. Para los materiales fibrosos o filamentosos utilizados en la fabricacién de trajes
blindados, véase el articulo 1.C.10.

N.B.2. Para los trajes blindados fabricados segtin los estandares o especificaciones
militares, véase el articulo ML13.d.

Nota 1: El articulo 1.A.5 no somete a control trajes blindados cuando son portados por
Sus usuarios para su proteccién personal.

Nota 2: El articulo 1.A.5. no somete a control trajes blindados disefiados para
proporcionar proteccion frontal Unicamente contra fragmentos y explosiones
procedentes de dispositivos explosivos no militares.

Nota 3: El articulo 1.A.5. no somete a control trajes blindados disefados para
proporcionar proteccion unicamente de cuchillo, pico, aguja o un traumatismo por
golpes.
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Fracciéon o .

) Descripcién Acotacién

Arancelaria/NICO

6307.90.99 Los demés. Unicamente: Trajes blindados ligeros
distintos de los fabricados conforme a
normas o especificaciones militares, o sus
equivalentes, y componentes disefiados
especialmente para ellos; trajes blindados

00 | Los demas. reforzados que proporcionan proteccion
balistica igual o inferior al nivel HIA (NIJ
0101.06, julio de 2008) o equivalentes
nacionales.
Grupo 1.A.6
Equipos, disefiados especialmente o modificados para la eliminacion de Dispositivos Explosivos
Improvisados (/IEDs, por sus siglas en inglés), segun se indica, y componentes y accesorios
disefiados especialmente para ellos:
a. Vehiculos de control remoto;
b. Disruptores
Nota técnica: Para propdsitos de 1.A.6.b, los disruptores son dispositivos disefiados
especialmente para impedir el funcionamiento de un dispositivo explosivo mediante el
lanzamiento de un liquido, un sélido o un proyectil frangible.
N.B.: Para equipos disefiados especialmente para uso militar para la eliminacién de IEDs ver
también el Grupo ML 4.
Nota: El articulo 1.A.6 no somete a control el equipo que va acompafiado de su operador.
Fracciéon L, »
. Descripcion Acotacion

Arancelaria/NICO

8705.90.99 Los demés. Unicamente: Vehiculos de control remoto
disefiados especialmente o modificados
para la eliminacion de dispositivos

00 | Los demas. explosivos improvisados, y componentes y
accesorios disefiados especialmente para
ellos.

3923.90.99 Los demas. Unicamente: Disruptores disefiados
especialmente o modificados para la
eliminacion de dispositivos explosivos

00 | Los demas. improvisados, segun se indica, y
componentes y accesorios disefiados
especialmente para ellos.

Con un contenido de grafito u otro carbono o de | Unicamente: Disruptores  disefiados

6903.10.03 una mezcla de estos productos, superior al 50% | especialmente o modificados para la

en peso. eliminacion de dispositivos explosivos
improvisados, segun se indica, y

99 | Los demas. componentes y accesorios disefiados
especialmente para ellos.

Con un contenido de alimina (AlI203) o de una | Unicamente: Disruptores  disefiados

6903.20.06 mezcla o combinacién de alimina y de silice | especialmente o modificados para la

(Si02), superior al 50% en peso. eliminaciéon de dispositivos explosivos
improvisados, segun se indica, y

99 | Los demas. componentes y accesorios disefiados
especialmente para ellos.

6903.90.99 Los demés. Unicamente: Disruptores disefiados
especialmente o modificados para la
eliminacion de dispositivos explosivos

00 | Los demas. improvisados, segun se indica, y
componentes y accesorios disefiados

especialmente para ellos.
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Grupo 1.A.7
Equipos y dispositivos, disefiados especialmente para activar cargas y dispositivos que contengan
materiales energéticos, por medios eléctricos, segun se indica:
a. Conjuntos de ignicién de detonador explosivo disefiados para accionar los detonadores
explosivos incluidos en el subarticulo 1.A.7.b.;
b. Detonadores explosivos accionados eléctricamente, segun se indica:
1. De tipo puente explosivo (EB, por sus siglas en inglés);
2. De tipo puente explosivo con filamento metalico (EBW, por sus siglas en
inglés);
3. De percutor (slapper);
4. Iniciadores de lamina explosiva (EFI, por sus siglas en inglés).
Notas técnicas:
1. A veces se Uutiliza el término iniciador en vez de detonador.
2. A efecto del subarticulo 1.A.7.b., todos los detonadores en cuestion utilizan
un pequeno conductor eléctrico (de puente, de puente con filamento metalico
o de laminilla) que se vaporiza de forma explosiva cuando lo atraviesa un
rapido impulso eléctrico de corriente elevada. En los tipos que no son de
percutor, el conductor inicia, al explotar, una detonacién quimica en un
material altamente explosivo en contacto con él, como el tetranitrato de
pentaeritritol (PETN, por sus siglas en inglés). En los detonadores de
percusion, la vaporizacion explosiva del conductor eléctrico impulsa a un
elemento volador o percutor (flyer o slapper) a través de un hueco, y el
impacto de este elemento sobre el explosivo inicia una detonacién quimica.
En algunos modelos, el percutor va accionado por una fuerza magnética. El
término detonador de laminilla puede referirse a un detonador EB o a un
detonador de tipo percutor.
N.B.; Para equipo y artefactos disefiados especialmente para uso militar ver
también la Lista de Municiones.

No se sefialan fracciones arancelarias porque todos los bienes de este grupo estan contenidos en el Acuerdo que establece las
mercancias cuya importacion y exportacion esta sujeta a regulacién por parte de la Secretaria de la Defensa Nacional.

Grupo 1.A.8
Cargas, dispositivos y componentes, segun se indica:
a. Cargas moldeadas que tengan todas las caracteristicas siguientes:
1. Cantidad explosiva neta (NEQ por sus siglas en inglés) superior a 90 g; y
2. Diametro de la cubierta externa superior o igual a 75 mm;

b. Cargas de corte lineal que tengan todas las caracteristicas siguientes, y los componentes
disefiados especialmente para ellas:

1. Una carga explosiva superior a 40 g/m; y
2. Un ancho igual o superior a 10 mm;
c. Cordén detonante con un nucleo explosivo de mas de 64 g/m;

d. Cortadores, distintos de los especificados en el subarticulo 1.A.8.b, y herramientas de
separacion, que tengan una cantidad explosiva neta superior a 3.5 kg;

Nota: Las Unicas cargas y dispositivos especificados en 1.A.8 son las que contienen
explosivos que figuran en el Anexo de la Categoria 1 y sus mezclas.

Nota técnica: Cargas moldeadas son cargas explosivas moldeadas para concentrar

los efectos de la carga explosiva.

No se sefialan fracciones arancelarias porque todos los bienes de este grupo estan contenidos en el Acuerdo que establece las
mercancias cuya importacion y exportacion esta sujeta a regulacién por parte de la Secretaria de la Defensa Nacional.




38

DIARIO OFICIAL Domingo 27 de diciembre de 2020

1. B. Equipo de produccion, pruebas e inspeccién.

Grupo 1.B.1

Equipos para la produccion o inspeccion de materiales compuestos, especificados por 1.A.2 o
materiales fibrosos o filamentosos especificados por 1.C.10., segun se indica y componentes
disefados especialmente para los mismos:

a. Maquinas para el devanado de filamentos en las que los movimientos de posicionamiento,
enrollado y devanado de las fibras estén coordinados y programados en tres o mas ejes de
posicionamiento servo primaria, disefiadas especialmente para la fabricacion de estructuras
de materiales compuestos a partir de materiales fibrosos o filamentosos;
b. Maquinas para la colocacion de cintas en las que los movimientos de posicionamiento y
de tendido de las cintas, o las hojas estén coordinados y programados en cinco o mas ejes,
disefiadas especialmente para la fabricacion de estructuras de materiales compuestos,
fuselajes de aviones o misiles;
Nota técnica: A efectos del subarticulo 1.B.1.b, las maquinas de colocacién de cintas
tienen la posibilidad de colocar una o mas bandas de filamentos limitadas a anchos
superiores a 25.4 mm e inferiores o iguales a 304.8 mm, y a cortar y reiniciar los cursos
individuales de banda de filamentos durante el proceso de colocacion.

c. Maquinas de tejer o maquinas de entrelazar multidireccionales, multidimensionales,
incluyendo los adaptadores y los conjuntos de modificacion, especialmente disefiados o
modificados para tejer, entrelazar o trenzar fibras de estructuras compuestas;
Nota técnica: A efectos del subarticulo 1.B.1.c., la técnica de entrelazado incluye tejido
de punto.
d. Equipos disefiados especialmente o adaptados para la fabricacién de fibras de refuerzo,
segun se indica:
1. Equipos para la transformacién de fibras poliméricas (como poliacrilonitrilo, rayén,
brea o policarbosilano) en fibras de carbono o en fibras de carburo de silicio, incluyendo
el dispositivo especial para tensar la fibra durante el calentamiento;
2. Equipos para la deposicion en fase de vapor mediante procedimiento quimico de
elementos o de compuestos, sobre sustratos filamentosos calentados, para la
fabricacién de fibras de carburo de silicio;
3. Equipos para la hilatura himeda de ceramica refractaria (por ejemplo, el 6xido de
aluminio);
4. Equipos para la transformacion de aluminio que contenga fibras de materiales
precursores, en fibras de alumina, mediante tratamiento térmico;
e. Equipos para la fabricacion, por el método de fusion en caliente, de los productos
preimpregnados (prepregs) incluidos en el subarticulo 1.C.10.e.

f. Equipos de inspeccion no destructiva especialmente disefiados para los materiales
compuestos, del siguiente tipo:
1. Sistemas de tomografia de rayos X para inspeccion tridimensional de defectos;
2. Maquinas de ensayo ultrasoénicas controladas digitalmente cuyos movimientos para
posicionar transmisores o receptores se encuentren coordinados simultdneamente y
programados en cuatro o mas ejes para seguir las curvas tridimensionales del
componente que se inspecciona.
g. Maquinas de colocacion de remolque, cuyos movimientos de posicionamiento y tendido
estén coordinados y programados en dos o0 mas ejes de servo de posicionamiento primario,
disefiados especialmente para la fabricacion del fuselaje compuesto o estructuras de
misiles.
Nota técnica: A efecto del subarticulo 1.B.1.g., las maquinas de colocacién de
remolques tienen la posibilidad de colocar una o mas bandas de filamentos con
anchuras inferiores o iguales a 25.4 mm, y cortar y reiniciar la banda de filamentos
individuales durante el proceso de colocacion.
Nota Técnica:
1. Para efecto del subarticulo 1.B.1., servo de posicionamiento primario controla, bajo la
direccién de un programa de computo, la posicion del efector final (es decir, la cabeza)
en el espacio relativo con respecto a la pieza de trabajo en la orientacién y direccién
correctas para lograr el proceso deseado.
2. Para efecto del subarticulo 1.B.1, una banda de filamentos es una anchura tnica
continua de cinta, hilo o fibra impregnadas total o parcialmente con resina. Las bandas
de filamentos impregnadas total o parcialmente con resina incluyen las recubiertas con
polvo seco que se adhieren al calentamiento.
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Fraccion S ‘4
i Descripcion Acotacién
Arancelaria/NICO
8448.39.99 Los demas. Unicamente: Maquinas para el devanado

00 | Los demas.

de filamentos en las que los movimientos
de posicionado, enrollado y devanado de
las  fibras estén coordinados y
programados en ftres o mas ejes,
disefiadas especialmente para la
fabricacién de estructuras de materiales
compuestos (composites) a partir de
materiales fibrosos o filamentosos.

8479.89.99 Los demas.

99 | Los demas.

Unicamente: Maquinas para el devanado
de filamentos en las que los movimientos
de posicionado, enrollado y devanado de
las  fibras estén coordinados y
programados en ftres o mas ejes,
disefiadas  especialmente para la
fabricacién de estructuras de materiales
compuestos (composites) a partir de
materiales fibrosos ofilamentosos;
magquinas para el tendido de cintas o para
la colocaciéon de cabos, en las que los
movimientos de posicionado y de tendido
de las cintas, los cabos o las hojas estén
coordinados y programados en dos o mas
ejes, disefiadas especialmente para la
fabricacién de estructuras de materiales
compuestos (composites) para fuselajes
de aviones o misiles; y/o equipos
disefiados especialmente o adaptados
para la fabricacion de fibras de refuerzo:
equipos para la transformaciéon de fibras
polimeras (como poliacrilonitrilo, rayon,
brea o policarbosilano) en fibras de
carbono o en fibras de carburo de silicio,
incluyendo el dispositivo especialpara
tensar la fibra durante el calentamiento; y/o
equipos para la deposicion en fase de
vapor mediante procedimiento quimico de
elementos o decompuestos, sobre
sustratos filamentosos calentados, para la
fabricacién de fibras de carburo desilicio;
equipos para la hilatura humeda de
ceramica refractaria (por ejemplo, el 6xido
de aluminio); y equipos para la
transformacion,  mediante  tratamiento
térmico, de aluminio que contenga fibras
demateriales precursores, en fibras de
alimina.

8479.90.18 Partes.

99 | Los demas.

Unicamente: Maquinas para el devanado
de filamentos en las que los movimientos
de posicionado, enrollado y devanado de
las  fibras estén coordinados y
programados en tres o mas ejes,
disefiadas especialmente para la
fabricacién de estructuras de materiales
compuestos (composites) a partir de
materiales fibrosos ofilamentosos;
magquinas para el tendido de cintas o para
la colocaciéon de cabos, en las que los
movimientos de posicionado y de tendido
de las cintas, los cabos o las hojas estén
coordinados y programados en dos o mas
ejes, disefiadas especialmente para la
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fabricacién de estructuras de materiales
compuestos (composites) para fuselajes
de aviones o misiles; y/o equipos
disefiados especialmente o adaptados
para la fabricacion de fibras de refuerzo:
equipos para la transformaciéon de fibras
polimeras (como poliacrilonitrilo, rayon,
brea o policarbosilano) en fibras de
carbono o en fibras de carburo de silicio,
incluyendo el dispositivo especialpara
tensar la fibra durante el calentamiento; y/o
equipos para la deposicion en fase de
vapor mediante procedimiento quimico de
elementos o decompuestos, sobre
sustratos filamentosos calentados, para la
fabricacién de fibras de carburo desilicio;
equipos para la hilatura humeda de
ceramica refractaria (por ejemplo, el 6xido
de aluminio); y equipos para la
transformacion,  mediante  tratamiento
térmico, de aluminio que contenga fibras
demateriales precursores, en fibras de
alimina.

8446.10.01

Para tejidos de anchura inferior o igual
a30cm.

00

Para tejidos de anchura inferior o igual a 30 cm.

Unicamente: Maquinas de tejer o
magquinas de entrelazar multidireccionales,
multidimensionales, comprendidos los
adaptadores 'y los conjuntos de
modificaciéon, para tejer, entrelazar o
trenzar fibras a fin de fabricar estructuras
de materiales compuestos (composites).

8446.21.01

De motor.

00

De motor.

Unicamente: Maquinas de tejer o
maquinas de entrelazar multidireccionales,
multidimensionales, comprendidos los
adaptadores 'y los conjuntos de
modificacion, para tejer, entrelazar o
trenzar fibras a fin de fabricar estructuras
de materiales compuestos (composites).

8446.29.99

Los demas.

00

Los demas.

Unicamente: Maquinas de tejer o
magquinas de entrelazar multidireccionales,
multidimensionales, comprendidos los
adaptadores 'y los conjuntos de
modificaciéon, para tejer, entrelazar o
trenzar fibras a fin de fabricar estructuras
de materiales compuestos (composites).

8446.30.01

Para tejidos de anchura superior a 30 cm, sin
lanzadera.

00

Para tejidos de anchura superior a 30 cm, sin
lanzadera.

Unicamente: Maquinas de tejer o
magquinas de entrelazar multidireccionales,
multidimensionales, comprendidos los
adaptadores 'y los conjuntos de
modificaciéon, para tejer, entrelazar o
trenzar fibras a fin de fabricar estructuras
de materiales compuestos (composites).

8447.90.99

Las demas.

99

Las demas.

Unicamente: Maquinas de tejer o
magquinas de entrelazar multidireccionales,
multidimensionales, comprendidos los
adaptadores 'y los conjuntos de
modificaciéon, para tejer, entrelazar o
trenzar fibras a fin de fabricar estructuras
de materiales compuestos (composites).
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8448.49.99

Los demas.

00

Los demas.

Unicamente: Maquinas de tejer o
maquinas de entrelazar multidireccionales,
multidimensionales, comprendidos los
adaptadores 'y los conjuntos de
modificaciéon, para tejer, entrelazar o
trenzar fibras a fin de fabricar estructuras
de materiales compuestos (composites).

8448.59.99

Los demas.

00

Los demas.

Unicamente: Maquinas de tejer o
magquinas de entrelazar multidireccionales,
multidimensionales, comprendidos los
adaptadores 'y los conjuntos de
modificaciéon, para tejer, entrelazar o
trenzar fibras a fin de fabricar estructuras
de materiales compuestos (composites).

8419.89.99

Los demas.

99

Los demas.

Unicamente: equipos para la
transformacion, mediante  tratamiento
térmico, de aluminio que contenga fibras
de materiales precursores, en fibras de
alumina; y/o equipos para la fabricacion,
por el método de fusién en caliente, de los
productos  preimpregnados  (prepregs)
incluidos en el subarticulo 1.C.10.e.

8419.90.04

Partes.

99

Los demas.

Unicamente: equipos para la
transformacion,  mediante  tratamiento
térmico, de aluminio que contenga fibras
de materiales precursores, en fibras de
alumina; y/o equipos para la fabricacion,
por el método de fusién en caliente, de los
productos  preimpregnados  (prepregs)
incluidos en el subarticulo 1.C.10.e.

8444.00.01

Maquinas para extrudir, estirar, texturar o cortar
materia textil sintética o artificial.

00

Maquinas para extrudir, estirar, texturar o cortar
materia textil sintética o artificial.

Unicamente: Equipos disefiados
especialmente o adaptados para la
fabricacion de fibras de refuerzo: equipos
para la transformacion de fibras polimeras
(como poliacrilonitrilo, rayén, brea o
policarbosilano) en fibras de carbono o en
fibras de carburo de silicio, incluyendo el
dispositivo especial para tensar la fibra
durante el calentamiento; equipos para la
deposicion en fase de vapor mediante
procedimiento quimico de elementos o de
compuestos, sobre sustratos filamentosos
calentados, para la fabricacion de fibras de
carburo desilicio; equipos para la hilatura
himeda de ceramica refractaria (por
ejemplo, el 6xido de aluminio); y equipos
para la transformacion, mediante
tratamiento térmico, de aluminio que
contenga fibras demateriales precursores,
en fibras de alumina.
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Unicamente: Equipos para la fabricacion,
por el método de fusién en caliente, de los
productos  preimpregnados  (prepregs)
incluidos en el subarticulo 1.C.10.e;
equipos de inspeccion no destructiva
capaces de realizar la inspeccion
tridimensional de defectos mediante
tomografia de rayos X o ultrasonica, y
disefiados  especialmente  para los
materiales compuestos (composites); y/o
equipos de inspeccién no destructiva y
disefiados  especialmente  para los
materiales compuestos (composites), del
siguiente tipo: sistemas de tomografia de
rayos X para inspeccion tridimensional de
defectos; maquinas de ensayo ultrasénicas
controladas digitalmente cuyos
movimientos para posicionar transmisores
o receptores se encuentren coordinados
simultaneamente y programados en cuatro
O mas ejes para seguir las curvas
tridimensionales del componente que se
inspecciona.

Unicamente: Equipos para la fabricacién,
por el método de fusién en caliente, de los
productos  preimpregnados  (prepregs)
incluidos en el subarticulo 1.C.10.e.; y/o
equipos de inspeccién no destructiva y
disefiados  especialmente  para los
materiales compuestos (composites), del
siguiente tipo: sistemas de tomografia de
rayos X para inspeccion tridimensional de
defectos; maquinas de ensayo ultrasénicas
controladas digitalmente cuyos
movimientos para posicionar transmisores
o receptores se encuentren coordinados
simultaneamente y programados en cuatro
0 mas ejes para seguir las curvas
tridimensionales del componente que se
inspecciona.

42 DIARIO OFICIAL
Aparatos de tomografia regidos por una maquina
9022.12.01 automatica de tratamiento o procesamiento de
datos.
00 Aparatos de tomografia regidos por una maquina
automatica de tratamiento o procesamiento de datos.
9022.19.01 Para otros usos.
00 | Para otros usos.
9022.90.99 Los demés.
99 | Los demas.

Unicamente: Equipos para la fabricacion,
por el método de fusién en caliente, de los
productos  preimpregnados  (prepregs)
incluidos en el subarticulo 1.C.10.e.; y/o
equipos de inspeccidon no destructiva y
disefiados  especialmente  para los
materiales compuestos (composites), del
siguiente tipo: sistemas de tomografia de
rayos X para inspeccion tridimensional de
defectos; maquinas de ensayo ultrasénicas
controladas digitalmente cuyos
movimientos para posicionar transmisores
o receptores se encuentren coordinados
simultaneamente y programados en cuatro
0 mas ejes para seguir las curvas
tridimensionales del componente que se
inspecciona.
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9031.80.99

Los demas.

99

Los demas.

Unicamente: Equipos de inspeccién no
destructiva y disefiados especialmente
para los materiales compuestos
(composites), del siguiente tipo: sistemas
de tomografia de rayos X para inspeccion
tridimensional de defectos; maquinas de
ensayo ultrasénicas controladas
digitalmente cuyos movimientos para
posicionar transmisores 0 receptores se
encuentren coordinados simultdneamente
y programados en cuatro o mas ejes para
seguir las curvas ftridimensionales del
componente que se inspecciona.

9031.90.99

Los demés.

00

Los demas.

Unicamente: Equipos de inspeccién no
destructiva y disefiados especialmente
para los materiales compuestos
(composites), del siguiente tipo: sistemas
de tomografia de rayos X para inspeccion
tridimensional de defectos; maquinas de
ensayo ultrasonicas controladas
digitalmente cuyos movimientos para
posicionar transmisores o receptores se
encuentren coordinados simultdneamente
y programados en cuatro o mas ejes para
seguir las curvas tridimensionales del
componente que se inspecciona.

8479.50.01

Robots industriales, no expresados ni
comprendidos en otra parte.

00

Robots industriales, no expresados ni comprendidos
en otra parte.

Unicamente: Magquinas de colocacién de
remolque, cuyos movimientos de
posicionamiento y tendido estén
coordinados y programados en dos o mas
ejes “posicionados por un servomecanismo
primario”, disefiadas especialmente para la
fabricacién de estructuras de materiales
compuestos (composites) para fuselajes
de aviones o misiles.

Grupo 1.B.2

Equipo disefiado para la produccion de polvo de aleaciéon metalico o materiales en particulas y que

tenga todo lo siguiente:

a. Especialmente disefiado para evitar la contaminacion; y
b. Especialmente disefiado para su uso en uno de los procesos especificados en

1.C.2.c.2.

Fraccién
Arancelaria/NICO

Descripcién

Acotacién

8424.89.99

Los demas.

01

Maquinas para el barnizado interior de envases
metalicos.

99

Los demas.

Unicamente: Equipo disefiado para
producir polvo de aleacion metalica o
materiales en particulas y que este
especialemente disefiado para evitar la
contaminacion; y disefiado para su uso en
uno de los procesos especificados en
1.C.2.c.2.

8454.20.02

Lingoteras y cucharas de colada.

00

Lingoteras y cucharas de colada.

Unicamente: Equipo disefiado para
producir polvo de aleacion metalica o
materiales en particulas y que este
especialemente disefiado para evitar la
contaminacion; y disefiado para su uso en
uno de los procesos especificados en
1.C.2.c.2.
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8454.30.02 Maquinas de colar (moldear). Unicamente: Equipo disefiado para

01 | Por proceso continuo. produ?lr polvo de ’aleamon metdlica o
materiales en particulas y que este
especialemente disefiado para evitar la

99 | Los demas. contaminacion; y disefiado par?.su uso en
uno de los procesos especificados en
1.C.2.c.2.

8454.90.02 Partes. Unicamente: Equipo disefiado para

Reconocibles como concebidas exclusivamente para produ.clr polvo de taleauon metdlica o

01] . ) materiales en particulas y que este

lingoteras de hierro. . o .
especialemente disefiado para evitar la
contaminacion; y disefiado para su uso en

99 | Los demas. uno de los procesos especificados en
1.C.2.c.2.

8515.80.03 Las dem&s méaquinas y aparatos. Unicamente: Equipo disefiado para

Para soldar materias  termoplasticas por produ.cw polvo  de 'aleaC|on metdlica o

01 ) ) ) materiales en particulas y que este

radiofrecuencia o alta frecuencia. ) o .
especialemente disefiado para evitar la
Para soldar materias termoplasticas, excepto lo | contaminacion; y disefiado para su uso en

02 comprendido en el numero de identificacion uno de los procesos especiﬁcados en

comercial 8515.80.03.01. 1.C.2.c.2.

99 | Las demés.

8515.90.99 Las demas. Unicamente: Equipo disefiado para
producir polvo de aleacion metalica o
materiales en particulas y que este
especialemente disefiado para evitar la

00 | Las demas. contaminacion; y disefiado para su uso en
uno de los procesos especificados en
1.C.2.c.2.

Grupo 1.B.3
Herramientas, troqueles, moldes o accesorios para la conformacion super plastica o para la unién
por difusién del titanio, del aluminio o de sus aleaciones, disefiados especialmente para la
fabricacién de:
a. Estructuras para fuselajes de aviones o estructuras aeroespaciales;
b. Motores de aeronaves o aeroespaciales; o
c. Componentes disefiados especialmente para las estructuras especificadas en el
subarticulo 1.B.3.a. o por motores especificados en el subarticulo 1.B.3.b.
Fraccion L »
. Descripcion Acotacion
Arancelaria/NICO
8207.30.03 Utiles de embutir, estampar o punzonar. Unicamente: Troqueles para la

02

Esbozos de matrices o troqueles, con peso igual o
superior a 1,000 Kg, para el estampado de metales; y
sus partes.

conformacion superplastica o para la union
por difusién del titanio, del aluminio o de
sus aleaciones, disefiados especialmente
para la fabricacion de: estructuras para
fuselajes de
aeroespaciales; motores de aeronaves o
aeroespaciales; o componentes disefiados
especialmente para dichas estructuras o
motores.

aviones o estructuras
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8460.22.01

Maquinas de rectificar sin centro, de control
numérico.

00

Maquinas de rectificar sin centro, de control
numeérico.

Unicamente: Herramientas, moldes o
montajes para la conformacion
superplastica o para la uniéon por difusion
del titanio, del aluminio o de sus
aleaciones, disefiados especialmente para
la fabricacion de: estructuras para
fuselajes de aviones o estructuras
aeroespaciales; motores de aeronaves o
aeroespaciales; o componentes disefiados
especialmente para dichas estructuras o
motores.

8460.23.05

Las demas maquinas de rectificar superficies
cilindricas, de control numérico.

99

Las demas.

Unicamente: Herramientas, moldes o
montajes para la conformacion
superplastica o para la unién por difusion
del titanio, del aluminio o de sus
aleaciones, disefiados especialmente para
la fabricaciéon de: estructuras para
fuselajes de aviones o estructuras
aeroespaciales; motores de aeronaves o
aeroespaciales; o componentes disefiados
especialmente para dichas estructuras o
motores.

8460.24.02

Las demas, de control numérico.

99

Las demas.

Unicamente: Herramientas, moldes o
montajes para la conformacion
superplastica o para la unién por difusion
del titanio, del aluminio o de sus
aleaciones, disefiados especialmente para
la fabricaciéon de: estructuras para
fuselajes de aviones o estructuras
aeroespaciales; motores de aeronaves o
aeroespaciales; o componentes disefiados
especialmente para dichas estructuras o
motores.

8466.20.02

Portapiezas.

99

Los demas.

Unicamente: Herramientas, moldes o
montajes para la conformacion
superplastica o para la unién por difusion
del titanio, del aluminio o de sus
aleaciones, disefiados especialmente para
la fabricacion de: estructuras para
fuselajes de aviones o estructuras
aeroespaciales; motores de aeronaves o
aeroespaciales; o componentes disefiados
especialmente para dichas estructuras o
motores.

8466.94.99

Las demas.

00

Las demas.

Unicamente: Herramientas, moldes o
montajes para la conformacion
superplastica o para la unién por difusion
del titanio, del aluminio o de sus
aleaciones, disefiados especialmente para
la fabricaciéon de: estructuras para
fuselajes de aviones o estructuras
aeroespaciales; motores de aeronaves o
aeroespaciales; o componentes disefiados
especialmente para dichas estructuras o
motores.
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8515.90.99 Las demas. Unicamente: Herramientas, moldes o
montajes para la conformacion

00

superplastica o para la unién por difusion
del titanio, del aluminio o de sus
aleaciones, disefiados especialmente para
. la fabricacion de: estructuras para
Las demas. fuselajes de aviones o estructuras
aeroespaciales; motores de aeronaves o
aeroespaciales; o componentes disefiados
especialmente para dichas estructuras o
motores.

1. C. Materiales
Nota técnica:

Metales y aleaciones:
Salvo indicacion contraria, las palabras metales y aleaciones cubren las formas brutas y
semielaboradas, segtin se indica a continuacion:

Formas brutas:

Anodos, bolas, varillas (incluidas las probetas entalladas y el alambrén), tochos, bloques, lupias,
briquetas, tortas, catodos, cristales, cubos, dados, granos, granulos, lingotes, terrones, pastillas,
panes, polvo, discos, granalla, zamarras, pepitas, esponja, estacas;

Formas semielaboradas (estén o no revestidas, chapadas, perforadas o troqueladas):

a. Materiales labrados o trabajados, elaborados mediante laminado, trefilado, extrusion,
forja, extrusién por percusion, prensado, granulado, pulverizacion y rectificado, es decir:
angulos, hierros en U, circulos, discos, polvo, limaduras, hoja y laminas, forjados,
planchas, microgranulos, piezas prensadas y estampadas, cintas, aros, varillas
(incluidas varillas de soldadura sin revestimiento, varillas de alambre y alambre
laminado), perfiles, perfiles laminados, flejes, cafios y tubos (incluidos redondos,
cuadrados y tubos cortos redondeados de paredes gruesas para fabricacién de tubos
sin costura), alambre trefilado o extrudido;
b. Material vaciado mediante moldeado con arena, troquel, metal, yeso u otros tipos de
moldes, incluida la fundicién de alta presion, los sinterizados y las formas obtenidas por
pulvimetalurgia.

La mercancia sujeta a control no debe eludirse mediante la exportacién de otras formas no citadas

en el presente Acuerdo, bajo el supuesto que son productos terminados pero que representan en

realidad formas brutas o semielaboradas como las anteriormente descritas.

Grupo 1.C.1
Materiales disefiados especialmente para absorber la radiaciéon electromagnética, o polimeros
intrinsecamente conductores, segun se indica:
a. Materiales para la absorcion de frecuencias superiores a 2x10® Hz e inferiores
a 3x10'2Hz;
Nota 1: El subarticulo 1.C.1.a. no somete a control:
a. Los absorbedores de tipo capilar, constituidos por fibras naturales o sintéticas, con
carga no magnética para permitir la absorcion;
b. Los absorbedores sin pérdida magnética cuya superficie incidente no sea de forma
plana, comprendidas las piramides, conos, filos y superficies con volutas;
c. Los absorbedores planos que posean todas las caracteristicas siguientes:
1. Estar fabricados con cualquiera de los siguientes materiales:
a. Materiales de espuma plastica (flexibles o no flexibles) con
carga de carbono, o materiales organicos, incluidos los
aglomerantes, que produzcan un eco superior al 5% en
comparacion con el metal sobre un ancho de banda superior a
15% de la frecuencia central de la energia incidente y que no sean
capaces de resistir temperaturas superiores a 450 K (177°C); o
b. Materiales ceramicos que produzcan un eco superior al 20% en
comparacion con el metal sobre un ancho de banda superior a
15% de la frecuencia central de la energia incidente y que no sean
capaces de resistir temperaturas superiores a 800 K (527 °C);
Nota técnica: Las muestras para ensayos de absorciéon con
respecto a el subarticulo 1.C.1.a. Nota: 1.c.1 deberan consistir en
un cuadrado cuyo lado mida como minimo cinco longitudes de
onda de la frecuencia central situado en el campo lejano del
elemento radiante.

2. Resistencia a la traccion inferior a 7x108 N/m?; y
3. Resistencia a la compresion inferior a 14x106 N/m?;
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d. Absorbedores planos fabricados con ferrita sinterizada que posean las dos
caracteristicas siguientes:

1. Una gravedad especifica superior a 4.4; y
2. Temperatura méaxima de funcionamiento de 548 K (275 °C) o menos;

e. Absorbentes planos que no tienen pérdida magnética y estan fabricados con material
plastico de espuma de celda abierta con una densidad de 0.15 gramos / cm® 0 menos.

Nota técnica:

Las espumas de celda abierta' son materiales flexibles y porosos, que tienen una
estructura interna abierta a la atmoésfera. Las espumas de células abiertas también
se conocen como espumas reticuladas.

Nota 2: Ninguna de las disposiciones de la Nota 1 libera materiales magnéticos para
brindar absorcioén cuando estan contenidos en pintura.

1.C.1.b. Materiales no transparentes a la luz visible, especialmente disefiados para absorber la
radiacion infrarroja cercana con una longitud de onda superior a 810 nm e inferior a
2000 nm (frecuencias superiores a 150 THz e inferiores a 370 THz);

Nota: El subarticulo 1.C.1.b. no se aplica a los materiales, especialmente disefiados o
formulados para cualquiera de las aplicaciones siguientes:

a. El marcado con laser de polimeros
b. La soldadura por laser de polimeros.

1.C.1.c. Materiales poliméricos intrinsecamente conductores con una conductividad eléctrica a
granel superior a 10,000 S/m (Siemens por metro) o una resistividad laminar (superficial)
inferior a 100 ohmios/cuadrado, basados en uno de los polimeros siguientes:

1. Polianilina;

2. Polipirrol;

3. Politiofeno;

4. Polifenileno-vinileno; o
5. Politienileno-vinileno.

Nota técnica: La conductividad eléctrica a granel en volumen y la resistividad laminar
(superficial) se determinaréan basandose en la norma ASTM D-257 o en las normas
nacionales equivalentes.

Nota: 1.C.1.c. no somete a los materiales en forma liquida.

Fraccion L 5
. Descripcion Acotacion
Arancelaria/NICO
2819.90.99 Los demés. Unicamente: Materiales para la absorcion

00

de frecuencias superiores a 2 x 108 Hz e
inferiores a 3 x 10" Hz; materiales no
transparentes a la luz visible,
especialmente disefiados para absorber la
radiacion infrarroja cercana con una
longitud de onda superior a 810 nm e
inferior a 2000 nm (frecuencias superiores
a 150 THz e inferiores a 370 THz); v,
Los demaés. materiales  polimeros  intrinsecamente
conductores con una conductividad
eléctrica en volumen superior a 10 000
S/m (siemens por metro) o una resistividad
laminar  (superficial) inferior a 100
ohmios/cuadrado, basados en uno de los
polimeros siguientes: polianilina; polipirrol;
politiofeno; polifenileno-vinileno; o]

politienileno-vinileno.
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3206.20.03

Pigmentos 'y preparaciones a base de
compuestos de cromo, excepto lo comprendido
en las fracciones arancelarias 3206.20.01 vy
3206.20.02.

00

Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de
cromo, excepto lo comprendido en las fracciones
arancelarias 3206.20.01 y 3206.20.02.

Unicamente: Materiales para la absorcién
de frecuencias superiores a 2 x 108 Hz e
inferiores a 3 x 10'2 Hz; materiales no
transparentes a la luz visible,
especialmente disefiados para absorber la
radiaciéon infrarroja cercana con una
longitud de onda superior a 810 nm e
inferior a 2000 nm (frecuencias superiores
a 150 THz e inferiores a 370 THz); v,
materiales  polimeros  intrinsecamente
conductores con una conductividad
eléctrica en volumen superior a 10 000
S/m (siemens por metro) o una resistividad
laminar  (superficial) inferior a 100
ohmios/cuadrado, basados en uno de los
polimeros siguientes: polianilina; polipirrol;
politiofeno; polifenileno-vinileno; o
politienileno-vinileno.

3206.49.99

Las demas.

99

Las demas.

Unicamente: Materiales para la absorcién
de frecuencias superiores a 2 x 108 Hz e
inferiores a 3 x 10'2 Hz; materiales no
transparentes a la luz visible,
especialmente disefiados para absorber la
radiaciéon infrarroja cercana con una
longitud de onda superior a 810 nm e
inferior a 2000 nm (frecuencias superiores
a 150 THz e inferiores a 370 THz); v,
materiales  polimeros intrinsecamente
conductores con una conductividad
eléctrica en volumen superior a 10 000
S/m (siemens por metro) o una resistividad
laminar  (superficial) inferior a 100
ohmios/cuadrado, basados en uno de los
polimeros siguientes: polianilina; polipirrol;
politiofeno; polifenileno-vinileno; o
politienileno-vinileno.

Grupo 1.C.2

Aleaciones metalicas, polvo de aleaciones metalicas o materiales aleados segun se indica:

Nota: El articulo 1.C.2 no somete a control las aleaciones metalicas, el polvo de
aleaciones metalicas ni los materiales aleados para el revestimiento de sustratos.

Notas técnicas:

1. Las aleaciones metélicas incluidas en el articulo 1.C.2 son aquellas que contienen un
porcentaje en peso mas elevado del metal indicado que de cualquier otro elemento.

2. La longevidad a la rotura por esfuerzos se medira con apego en la norma E-139 de la
ASTM (American Society for Testing and Materials) o sus equivalentes nacionales.

3. La resistencia a la fatiga por un pequefo numero de ciclos se medira con apego a la
norma E-606 de la ASTM Método Recomendado para el Ensayo de Resistencia a la
Fatiga por un pequefio numero de ciclos a amplitud constante o sus equivalentes
nacionales. El ensayo sera axial, con una relacién media de esfuerzos igual a 1 y un
coeficiente de concentracién de esfuerzos (Ki) igual a 1. La relacién media de esfuerzos
se define como el esfuerzo maximo menos el esfuerzo minimo dividido por el esfuerzo

maximo.

1.C.2.a. Aluminuros, segun se indica:

1. Aluminuros de niquel que contengan un minimo del 15 % en peso de aluminio, un
maximo del 38 % en peso de aluminio y al menos un elemento de aleacién adicional;

2. Aluminuros de titanio que contengan al menos el 10 % en peso de aluminio y al

menos un elemento de aleacién adicional;
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1.C.2.b. Aleaciones metdlicas, segun se indica, compuestas de los materiales incluidos en el
subarticulo 1.C.2.c.:

1. Aleaciones de niquel que tengan cualquiera de las caracteristicas siguientes:

a. Una longevidad a la rotura por esfuerzos de 10,000 horas o mas, a 923 K
(650 °C) con un esfuerzo de 676 MPa; o

b. Una resistencia a la fatiga por un pequefio nimero de ciclos de 10,000 ciclos o
mas, a 823 K (550 °C) con un esfuerzo maximo de 1,095 MPa;

2. Aleaciones de niobio que tengan cualquiera de las caracteristicas siguientes:

a. Una longevidad a la rotura por esfuerzos de 10,000 horas o mas, a 1,073 K
(800 °C) con un esfuerzo de 400 MPa; o

b. Una resistencia a la fatiga por un pequefio nimero de ciclos de 10,000 ciclos o
mas a 973 K (700 °C) con un esfuerzo maximo de 700 MPa;

3. Aleaciones de titanio que tengan cualquiera de las caracteristicas siguientes:

a. Una longevidad a la rotura por esfuerzos de 10,000 horas o mas, a 723 K
(450 °C) con un esfuerzo de 200 MPa; o

b. Una resistencia a la fatiga por un pequefio nimero de ciclos de 10,000 ciclos o
mas, a 723 K (450 °C) con un esfuerzo maximo de 400 MPa;

4. Aleaciones de aluminio que tengan cualquiera de las caracteristicas siguientes:
a. Una resistencia a la traccién igual o superior a 240 MPa a 473 K (200 °C); o
b. Una resistencia a la traccién igual o superior a 415 MPa a 298 K (25 °C);

5. Aleaciones de magnesio que cumplan todo lo siguiente:
a. Una resistencia a la traccion igual o superior a 345 MPa; y

b. Una velocidad de corrosion inferior a 1 mm/afio en una solucién acuosa de
cloruro de sodio al 3 %, medida con apego a la norma G-31 de la ASTM o
equivalentes nacionales;

1.C.2.c. Polvo de aleacion metalica o material en particulas, que contenga todo lo siguiente:
1. Constituidos por cualquiera de los sistemas de composicion siguientes:

Nota técnica: En los siguientes incisos, X equivale a uno o mas elementos de
aleacion.

a. Aleaciones de niquel (Ni-Al-X, Ni-X-Al) calificadas para las piezas o
componentes de motores de turbina, es decir, con menos de 3 particulas no
metdlicas (introducidas durante el proceso de fabricacién) mayores
de 100 pm en 10° particulas de aleacion;

b. Aleaciones de niobio (Nb-Al-X o Nb-X-Al, Nb-Si-X o Nb-X-Si, Nb-Ti-X
o Nb-X-Ti);

c. Aleaciones de titanio (Ti-Al-X o Ti-X-Al);

d. Aleaciones de aluminio (Al-Mg-X o Al-X-Mg, Al-Zn-X o Al-X-Zn, Al-Fe-X o
Al-X-Fe); o

e. Aleaciones de magnesio (Mg-Al-X o Mg-X-Al);

1. C. 2. ¢ 2. Fabricados en un ambiente controlado mediante cualquiera de los procedimientos
siguientes:

a. Atomizacion al vacio;

b. Atomizacion por gas;

c. Atomizacion rotatoria;

d. Enfriamiento brusco por colisién y rotacién;
e. Enfriamiento brusco por impacto y 'trituracién
f. Extraccion en fusion vy trituracién

g. Aleacién mecanica; o

h. Atomizacién por plasma; y

1. C. 2. c. 3. Capaces de formar los materiales especificados en los subarticulos 1.C.2.a. o
1.C.2b;

1. C. 2. d. Materiales aleados que contengan todas las siguientes caracteristicas:

1. Constituidos por cualquiera de los sistemas de composicion especificados en el
subarticulo 1.C.2.c.1,;

2. En forma de escamas no pulverizadas, cintas o varillas; y

3. Elaborados en un ambiente controlado por cualquiera de los siguientes métodos:
a. Enfriamiento brusco por colisién y rotacion
b. Enfriamiento brusco por impacto o
c. Extraccion en fusion.
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Notas técnicas:

1. Atomizacién al vacio: es un procedimiento para reducir un flujo de metal fundido
a gotas de 500 um de diametro o menos, por la liberacién répida de un gas disuelto,
mediante la exposicién al vacio.

2. Atomizacién por gas: es un procedimiento para reducir un flujo de aleacion
metalica fundida a gotas de 500 um de diametro o menos mediante una corriente de
gas a alta presion.

3. Atomizacién rotatoria: es un procedimiento destinado a reducir un flujo o un
deposito de metal fundido a gotas de 500 um de didmetro o menos mediante la
fuerza centrifuga.

4. Enfriamiento brusco por colisién y rotacion: es un proceso destinado a solidificar
rapidamente un chorro de metal fundido mediante la colisién contra un bloque
enfriado en rotacién, para obtener un producto en forma de escamas.

5. Enfriamiento brusco por impacto: es un procedimiento para solidificar
rapidamente un chorro de metal fundido mediante el impacto contra un bloque
enfriado, de modo que se obtenga un producto en forma de escamas, cintas o
varillas.

6. Trituracién: es el procedimiento destinado a reducir un material a particulas
mediante machaqueo o amolado.

7. Extraccién en fusion: es un proceso utilizado para solidificar rapidamente y
extraer una aleacioén en forma de cinta mediante la insercién de un segmento corto
de un bloque frio en rotacién, en un bafio de una aleacién metalica fundida.

8. Aleacién mecanica: es un proceso de aleacion resultante de la unién, fractura y
nueva unién de polvos de aleacion (polvos elementales y polvos madre) mediante
choque mecanico. Se pueden incorporar a la aleaciéon particulas no metélicas
mediante la adicién de los polvos apropiados.

9. Atomizacién por plasma: es un procedimiento para reducir un flujo fundido o
metal sélido a gotas de 500 um de diametro o menos, utilizando antorchas de
plasma en un ambiente de gas inerte.

10. Solidificar rapidamente, es un procedimiento que incluye la solidificacién de
material fundido a velocidades de enfriamiento superiores a 1000 K/s.

Fraccion
Arancelaria/NICO

Descripcién

Acotacion

3815.11.03

Con niquel o sus compuestos como sustancia [ Unicamente: Aluminuros de niquel que

activa.

contengan un minimo del 15 % en peso de

99

Los demas.

aluminio, un maximo de 138 % en peso de
aluminio y al menos un elemento de
aleacion adicional.

7502.20.01

Aleaciones de niquel. Unicamente: Aluminuros de niquel que

00

contengan un minimo del 15 % en peso de
aluminio, un maximo de 138 % en peso de
aluminio y al menos un elemento de
aleacion adicional; materiales aleados
constituidos por cualquiera de los sistemas
de composicion especificados en el
subarticulo 1.C.2.c.1., en forma de
escamas no pulverizadas, cintas o varillas
y obtenidos en un ambiente controlado por
cualquiera de los siguientes métodos:

Aleaciones de niquel. enfriamiento brusco por colisién y rotacion,

enfriamiento  brusco por impacto o
extraccién en fusién; y/o aleaciones de
niquel que tengan una longevidad a la
rotura por esfuerzos de 10 000 horas o
mas, a 923 K (650 °C) con un esfuerzo de
676 MPa o una resistencia a la fatiga por
un pequefio nimero de ciclos de 10 000
ciclos o mas, a 823 K(550 °C) con un
esfuerzo maximo de 1 095 MPa.
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Unicamente: Aluminuros de niquel que
contengan un minimo del 15 % en peso de
aluminio, un maximo de 38 % en peso de
aluminio y al menos un elemento de
aleacion adicional y aluminuros de titanio
que contengan al menos el 10 % en peso
de aluminio y al menos un elemento de
aleacion adicional; y/o aleaciones de
aluminio (Al-Mg-X o Al-X-Mg, Al-Zn-X o Al-
X-Zn, Al-Fe-X o Al-X-Fe).

Unicamente: Aluminuros de niquel que
contengan un minimo del 15 % en peso de
aluminio, un maximo de 38 % en peso de
aluminio y al menos un elemento de
aleacion adicional y aluminuros de titanio
que contengan al menos el 10 % en peso
de aluminio y al menos un elemento de
aleacion adicional; y/o aleaciones de
aluminio (Al-Mg-X o Al-X-Mg, Al-Zn-X o Al-
X-Zn, Al-Fe-X o Al-X-Fe).

Unicamente: Aluminuros de titanio que
contengan al menos el 10 % en peso de
aluminio y al menos un elemento de
aleacion adicional; aleaciones de titanio
que tengan una longevidad a la rotura por
esfuerzos de 10 000 horas o mas, a 723 K
(450 °C) con un esfuerzo de 200 MPa o
una resistencia a la fatiga por un pequefio
numero de ciclos de 10 000 ciclos o mas, a
723 K(450 °C) con un esfuerzo maximo de
400 MPa; aleaciones de titanio (Ti-Al-X o
Ti-X-Al); ylo materiales aleados
constituidos por cualquiera de los sistemas
de composicion especificados en el
subarticulo 1.C.2.c.1., en forma de
escamas no pulverizadas, cintas o varillas
y obtenidos en un ambiente controlado por
cualquiera de los siguientes métodos:
enfriamiento brusco por impacto,
enfriamiento brusco por colision y rotacion
o extraccion en fusion.

7603.10.01 Polvo de estructura no laminar.
00 | Polvo de estructura no laminar.
7603.20.01 Polvo de estructura laminar; escamillas.
00 | Polvo de estructura laminar; escamillas.
8108.20.01 Titanio en bruto; polvo.
00 | Titanio en bruto; polvo.
8108.90.99 Los demas.
00 | Los demas.

Unicamente: Aluminuros de titanio que
contengan al menos el 10 % en peso de
aluminio y al menos un elemento de
aleacion adicional; y/o materiales aleados
constituidos por cualquiera de los sistemas
de composicion especificados en el
subarticulo 1.C.2.c.1., en forma de
escamas no pulverizadas, cintas o varillas
y obtenidos en un ambiente controlado por
cualquiera de los siguientes métodos:
enfriamiento brusco por impacto,
enfriamiento brusco por colision y rotacion
o extraccion en fusion.
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Unicamente: Aleaciones de aluminio que
tengan una resistencia a la traccion igual o
superior a 240 MPa a 473 K (200 °C) o una
resistencia a la traccion igual o superior a
415 MPa a 298 K (25 °C); y/o materiales
aleados constituidos por cualquiera de los
sistemas de composicién especificados en
el subarticulo 1.C.2.c.1., en forma de
escamas no pulverizadas, cintas o varillas
y obtenidos en un ambiente controlado por
cualquiera de los siguientes métodos:
enfriamiento brusco por impacto,
enfriamiento brusco por colisién y rotacién
o extraccion en fusion.

Unicamente: Aleaciones de magnesio
(Mg-Al-X o Mg-X-Al).

Unicamente: Aleaciones de magnesio que
cumplan con una resistencia a la traccion
igual o superior a 345 MPa y una velocidad
de corrosion inferior a 1 mm/afio en una
solucion acuosa de cloruro de sodioal 3 %,
medida con arreglo a la norma G-31 de la
ASTM o equivalentes nacionales; y/o
materiales aleados constituidos  por
cualquiera de los sistemas de composicion
especificados en el subarticulo 1.C.2.c.1.,
en forma de escamas no pulverizadas,
cintas o varillas y obtenidos en un
ambiente controlado por cualquiera de los
siguientes métodos: enfriamiento brusco
por impacto, enfriamiento brusco por
colisién y rotacion o extraccion en fusion.

Unicamente: Aleaciones de niobio que
tengan una longevidad a la rotura por
esfuerzos de 10 000 horas o mas, a
1 073 K (800 °C) con un esfuerzo de
400 MPa o una resistencia a la fatiga por
un pequefio nimero de ciclos de 10 000
ciclos o mas a 973 K(700 °C) con un
esfuerzo maximo de 700 MPa; aleaciones
de niobio (Nb-Al-X o Nb-X-Al, Nb-Si-X o
Nb-X-Si, Nb-Ti-X o Nb-X-Ti); y/o materiales
aleados constituidos por cualquiera de los
sistemas de composicién especificados en
el subarticulo 1.C.2.c.1., en forma de
escamas no pulverizadas, cintas o varillas
y obtenidos en un ambiente controlado por
cualquiera de los siguientes métodos:
enfriamiento brusco por impacto,
enfriamiento brusco por colisién y rotacion
o extraccién en fusion.
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7601.20.02 Aleaciones de aluminio.

99 | Las demas.
8104.30.01 Virutas, torneaduras y granulos calibrados;

polvo.

00 | Virutas, torneaduras y granulos calibrados; polvo.
8104.19.99 Los demas.

00 | Los demas.
8112.92.01 En bruto; desperdicios y desechos; polvo.

00 | En bruto; desperdicios y desechos; polvo.
7504.00.01 Polvo y escamillas, de niquel.

00 | Polvo y escamillas, de niquel.

Unicamente:  Aleaciones de  niquel
(Ni-Al-X, Ni-X-Al) calificadas para las
piezas o componentes de motores de
turbina, es decir, con menos de 3
particulas no metalicas (introducidas
durante el proceso de fabricacién) mayores
de 100 micras en 10° particulas de
aleacion.




Domingo 27 de diciembre de 2020

DIARIO OFICIAL

53

7505.12.01

De aleaciones de niquel.

00

De aleaciones de niquel.

Unicamente: Materiales aleados
constituidos por cualquiera de los sistemas
de composicion especificados en el
subarticulo 1.C.2.c.1.,, en forma de
escamas no pulverizadas, cintas o varillas
y obtenidos en un ambiente controlado por
cualquiera de los siguientes métodos:
enfriamiento brusco por colisién y rotacion,
enfriamiento brusco por impacto; o
extraccion en fusion.

7506.20.02

De aleaciones de niquel.

00

De aleaciones de niquel.

Unicamente: Materiales aleados
constituidos por cualquiera de los sistemas
de composicion especificados en el
subarticulo 1.C.2.c.1., en forma de
escamas no pulverizadas, cintas o varillas
y obtenidos en un ambiente controlado por
cualquiera de los siguientes métodos:
enfriamiento brusco por colisién y rotacion,
enfriamiento  brusco por impacto; o
extraccion en fusion.

7604.29.99

Los demas.

00

Los demas.

Unicamente: Materiales aleados
constituidos por cualquiera de los sistemas
de composicion especificados en el
subarticulo 1.C.2.c.1., en forma de
escamas no pulverizadas, cintas o varillas
y obtenidos en un ambiente controlado por
cualquiera de los siguientes métodos:
enfriamiento brusco por colisién y rotacion,
enfriamiento  brusco por impacto; o
extraccion en fusion.

7606.92.99

Las demas.

00

Las demas.

Unicamente: Materiales aleados
constituidos por cualquiera de los sistemas
de composicion especificados en el
subarticulo 1.C.2.c.1., en forma de
escamas no pulverizadas, cintas o varillas
y obtenidos en un ambiente controlado por
cualquiera de los siguientes métodos:
enfriamiento brusco por colisién y rotacion,
enfriamiento brusco por impacto; o
extraccién en fusion.

8104.90.99

Los demés.

99

Los demas.

Unicamente: Materiales aleados
constituidos por cualquiera de los sistemas
de composicion especificados en el
subarticulo 1.C.2.c.1.,, en forma de
escamas no pulverizadas, cintas o varillas
y obtenidos en un ambiente controlado por
cualquiera de los siguientes métodos:
enfriamiento brusco por colisién y rotacion,
enfriamiento  brusco por impacto; o
extraccion en fusion.

8112.99.99

Los demas.

00

Los demas.

Unicamente: Materiales aleados
constituidos por cualquiera de los sistemas
de composicion especificados en el
subarticulo 1.C.2.c.1., en forma de
escamas no pulverizadas, cintas o varillas
y obtenidos en un ambiente controlado por
cualquiera de los siguientes métodos:
enfriamiento brusco por colisién y rotacion,
enfriamiento  brusco por impacto; o
extraccion en fusion.
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Grupo 1.C.3

Metales magnéticos de todos los tipos y en todas las formas que posean cualquiera de las

caracteristicas siguientes:

a. Permeabilidad relativa inicial igual o superior a 120,000 y espesor igual o inferior

a 0.05 mm;
Nota técnica:

La medida de la permeabilidad inicial debe realizarse sobre materiales completamente

recocidos.

b. Aleaciones magnetostrictivas que posean cualquiera de las caracteristicas siguientes:
1. Una magnetostriccion de saturacion superior a 5x10%; o
2. Un factor de acoplamiento magnetomecanico (k) superior a 0.8; o
c. Bandas de aleacion amorfa o nanocristalina que tengan todas las caracteristicas

siguientes:

1. Composicion que tenga un 75 % en peso como minimo de hierro, cobalto o niquel; e
2. Induccién magnética de saturacion (Bs) igual o superiora 1.6 T; y
3. Cualquiera de las caracteristicas siguientes:

a. Un espesor de banda igual o inferior a 0.02 mm; o

b. Una resistividad eléctrica igual o superior a 2x10 ohmios cm.

Los materiales nanocristalinos del subarticulo 1.C.3.c. son aquellos materiales
con una granulometria de cristales de 50 nm o menos, determinada por difraccion

con rayos X.

Fraccion
Arancelaria/NICO

Descripcién

Acotacion

7326.90.99

Las demas.

99

Las demas.

Unicamente: Bandas de aleacién amorfa
o nanocristalina que tengan: una
composicién de un 75 % en peso como
minimo de hierro; induccién magnética de
saturacion (Bs) igual o superior a 1.6 T; y
un espesor de banda igual o inferior a 0.02
mm o resistividad eléctrica igual o superior
a 2 x 10" ohmios cm.

7506.20.02

De aleaciones de niquel.

00

De aleaciones de niquel.

Unicamente: Bandas de aleacién amorfa
o nanocristalina que tengan: una
composicién de un 75 % en peso como
minimo de hierro; induccion magnética de
saturacion (Bs) igual o superior a 1.6 T; y
un espesor de banda igual o inferior a 0.02
mm o resistividad eléctrica igual o superior
a 2 x 10" ohmios cm.

8105.90.99

Los demas.

00

Los demas.

Unicamente: Bandas de aleacién amorfa
o nanocristalina que tengan: una
composicién de un 75 % en peso como
minimo de hierro; induccion magnética de
saturacion (Bs) igual o superior a 1.6 T; y
un espesor de banda igual o inferior a 0.02
mm o resistividad eléctrica igual o superior
a 2 x 10 ohmios cm.

8505.11.01

De metal.

00

De metal.

Unicamente: Metales magnéticos de
todos los tipos y en todas las formas que
posean cualquiera de las caracteristicas
siguientes: permeabilidad relativa inicial
igual o superior a 120 000 y espesor igual
o inferior a 0,05 mm; aleaciones
magnetostrictivas que  posean una
magnetostriccion de saturacion superior a
5 x 10* o un factor de acoplamiento
magnetomecanico (k) superior a 0,8;
bandas de aleacion amorfa o]
nanocristalina que tengan una composiciéon
de un 75 % en peso como minimo de
hierro, cobalto o niquel; induccién
magnética de saturacion (Bs) igual o
superior a 1,6 T; y con espesor de banda
igual o inferior a 0,02 mm o resistividad
eléctrica igual o superior a 2 x 10%
ohmios cm.
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Grupo 1.C.4

Aleaciones de uranio y titanio o aleaciones de tungsteno con una matriz a base de hierro, de niquel
o de cobre, que posean todas las caracteristicas siguientes:

a. Una densidad superior a 17.5 g/cm?;

b. Un limite de elasticidad superior a 880 MPa;

c. Una resistencia a la rotura por traccién superior a 1,270 MPa; y

d. Un alargamiento superior al 8%.

Fraccién
Arancelaria/NICO

Descripcién

Acotacién

8101.10.01

Polvo.

00

Polvo.

Unicamente: Aleaciones de volframio con
una matriz a base de hierro, de niquel o de
cobre, que posean una densidad superior
a 17.5 g/cm3, un limite de elasticidad
superior a 880 MPa, una resistencia a la
rotura por traccion superior a 1,270 MPa, y
alargamiento superior al 8%.

8101.94.01

Volframio (tungsteno) en bruto, incluidas las
barras simplemente obtenidas por sinterizado.

00

Volframio (tungsteno) en bruto, incluidas las barras
simplemente obtenidas por sinterizado.

Unicamente: Aleaciones de volframio con
una matriz a base de hierro, de niquel o de
cobre, que posean una densidad superior
a 17.5 g/cm3, un limite de elasticidad
superior a 880 MPa, una resistencia a la
rotura por traccion superior a 1,270 MPa, y
alargamiento superior al 8%.

8101.96.03

Alambre.

99

Los demas.

Unicamente: Aleaciones de volframio con
una matriz a base de hierro, de niquel o de
cobre, que posean una densidad superior
a 17.5 g/cm3, un limite de elasticidad
superior a 880 MPa, una resistencia a la
rotura por traccion superior a 1,270 MPa, y
alargamiento superior al 8%; excepto de
seccion circular, con diametro inferior a
0.89 mm para la fabricacion de filamentos
de lamparas incandescentes y/o con
didametro igual o superior a 0.89 mm.

Grupo 1.C.5
Conductores de materiales compuestos (composites)

que sean superconductores en longitudes

superiores a 100 m o que tengan una masa superior a 100 g, segun se indica:

a. Conductores de materiales compuestos (composites) superconductores que contengan
uno o mas filamentos de niobio-titanio, que contengan todo lo siguiente:

1. Incluidos en una matriz que no sea de cobre ni de una mezcla a base de cobre; o

2. Que tengan un area de seccion transversal inferior a 0.28 x 10 mm? (didmetro de

6 um para los filamentos circulares);

b. Conductores de materiales compuestos (composites) superconductores constituidos por
uno o mas filamentos superconductores que no sean de niobio-titanio, que posean todas las

caracteristicas siguientes:

1. Una temperatura critica a una induccién magnética nula superior a 9.85 K

(-263.31°C); y

2. Que permanezcan en el estado superconductor a una temperatura de 4.2 K
(-268.96 °C) cuando estén expuestos a un campo magnético correspondiente a una
induccion de 12 T con una densidad de corriente critica superior a 1,750 A/mm? en la

seccion transversal global del conductor;

c. Conductores de materiales compuestos (composites) superconductores consistentes en
uno o mas 'filamentos' superconductores que permanezcan en el estado superconductor a

una temperatura superior a 115 K (- 158,16 °C).
Nota técnica:

A efectos del articulo 1.C.5 los filamentos podran tener forma de hilo, cilindro, pelicula,

banda o cinta.
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Fraccién
Arancelaria/NICO

Descripcién

Acotacién

7605.29.99

Los demés.

00

Los demas.

Unicamente: Conductores de materiales
compuestos (composites) superconductores
constituidos por uno mas filamentos
superconductores que no sean de niobio-
titanio, que posean una temperatura critica
a una inducciéon magnética nula superior a
9,85 K (- 263,31 °C) e inferior a 24 K
(- 249,16°C) y que permanezcan en el
estado superconductor a una temperatura
de 42 K (- 268,96 °C) cuando estén
expuestos a un campo magnético
correspondiente a una induccion de 12 T
con una densidad de corrientecritica
superior a 1 750 A/mm2 en la seccion
transversal global del conductor.

7806.00.03

Las demas manufacturas de plomo.

99

Las demas.

Unicamente: Conductores de materiales
compuestos (composites) superconductores
constituidos por uno mas filamentos
superconductores que no sean de niobio-
titanio, que posean una temperatura critica
a una inducciéon magnética nula superior a
9,85 K (- 263,31 °C) e inferior a 24 K
(- 249,16°C) y que permanezcan en el
estado superconductor a una temperatura
de 4,2 K (- 268,96 °C) cuando estén
expuestos a un campo magnético
correspondiente a una induccién de 12 T
con una densidad de corrientecritica
superior a 1 750 A/mm2 en la seccion
transversal global del conductor.

8003.00.01

Barras, perfiles y alambre, de estafio.

00

Barras, perfiles y alambre, de estafio.

Unicamente: Conductores de materiales
compuestos (composites) superconductores
constituidos por uno mas filamentos
superconductores que no sean de niobio-
titanio, que posean una temperatura critica
a una inducciéon magnética nula superior a
9,85 K (- 263,31 °C) e inferior a 24 K
(- 249,16°C) y que permanezcan en el
estado superconductor a una temperatura
de 4,2 K (- 268,96 °C) cuando estén
expuestos a un campo magnético
correspondiente a una induccién de 12 T
con una densidad de corrientecritica
superior a 1 750 A/mm2 en la seccion
transversal global del conductor.

8112.99.99

Los demés.

00

Los demas.

Unicamente: Conductores de materiales
compuestos (composites) superconductores
multifilamentos que contengan uno o mas
filamentos de niobio-titanio, incluidos en
una matriz que no sea de cobre ni de una
mezcla a base de cobre; o que tengan un
area de seccion transversal inferior a 0.28
x 10-4 mm2 (didmetro de 6 micras para los
filamentos circulares).
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8544.49.99

Los demas. Unicamente: Conductores de materiales

99

compuestos (composites) superconductores
consistentes en uno o mas filamento
Los demaés. superconductores que permanezcan en el
estado superconductor a una temperatura
superior a 115 K (- 158,16° C).

Grupo 1.C.6
Fluidos y materiales lubricantes, de la siguiente manera:
a. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2015.

b. Sustancias lubricantes que contienen, como sus ingredientes principales, cualquiera de
los siguientes:

1. Eteres o tioéteres de fenilenos o de alquilfenilenos, o bien sus mezclas, que
contengan mas de dos funciones éter o tioéter o bien sus mezclas, o

2. Fluidos de siliconas fluoradas con una viscosidad cinematica inferior a 5 000 mm2/s
(5 000 centistokes) medida a 298 K (25 °C)

c. Fluidos de amortiguacion o flotacion que tengan todas las caracteristicas siguientes:
1. Pureza superior al 99.8%;

2. Que contengan menos de 25 particulas de un tamafio igual o superior a 200 pm por
100 ml, y

3. Hecho de al menos el 85% de cualquiera de los siguientes:
a. Dibromotetrafluoroetano (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);
b. Policlorotrifluoroetileno (modificaciones oleosas y cerosas solamente); o
c. Polibromotrifluoroetileno;

d. Fluidos fluorocarbonados disefiados para enfriamiento electrénico y tengan todas las
caracteristicas siguientes:

1. Que contengan un 85% en peso o mas de cualquiera de los siguientes, o mezclas de
los mismos:

a. Formas monoméricas de perfluoropolialquiléter-triazinas o  éteres
perfluoroalifaticos;

b. Perfluoroalquilaminas;

c. Perfluocicloalcanos; o

d. Perfluoroalcanos;
2. Densidad a 298 K (25 °C) de 1.5 g/ ml o mas;
3. En estado liquido a 273 K (0 °C); y
4. Que contengan 60% o mas en peso de fldor.

Nota: El subarticulo 1.C.6.d. no se aplica a los materiales especificados y
empaquetados como productos médicos.

Fraccién
Arancelaria/NICO

Descripcion Acotacion

2903.39.99

Los demas. Unicamente: Fluidos refrigerantes

99

electrénicos de fluorocarbonos que posean
las caracteristicas siguientes: 1) que
contengan como minimo el 85 % en peso
de cualquiera de las siguientes sustancias,
o mezclas de las mismas: formas
monoméricas de perfluoropolialquiléter-
triacinas o éteres ftrifluoroalifaticos;
perfluoroalquilaminas; perfluorocicloalcanos;
o perfluoroalcanos; 2) densidad a 298 K
(25 °C) de 1,5 g/ml o mas; 3) en estado
liquido a 273 K (0 °C); y 4) que contengan
como minimo el 60% en peso de fluor.

Los demas.
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2903.76.01

Bromoclorodifluorometano,
bromotrifluorometano y
dibromotetrafluoroetanos.

00

Bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano y
dibromotetrafluoroetanos.

Unicamente: Fluidos de amortiguacion o
de flotacién: de una pureza superior al 99.8
%; que contengan menos de 25 particulas
de un tamafio igual o superior a 200 micras
por 100 ml; y hecho de al menos el 85% de
dibromotetrafluoretano (CAS 25497-30-7,
124-73-2, 27336-23-8).

2909.30.10

Eteres aromaticos y sus derivados halogenados,
sulfonados, nitrados o nitrosados.

99

Los demas.

Unicamente: Sustancias lubricantes que
contengan como ingredientes principales
cualquiera de los compuestos o sustancias
siguientes: éteres o tioéteres de fenilenos
o de alquilfenilenos, o sus mezclas, que
contengan mas de dos funciones éter o
tioéter o sus mezclas; o fluidos de siliconas
fluoradas con una viscosidad cinematica
inferior a 5 000 mm?/s (5 000 centistokes)
medida a 298 K (25 °C).

2930.90.99

Los demas.

99

Los demas.

Unicamente: Sustancias lubricantes que
contengan como ingredientes principales
cualquiera de los compuestos o sustancias
siguientes: éteres o tioéteres de fenilenos
o de alquilfenilenos, o sus mezclas, que
contengan mas de dos funciones éter o
tioéter o sus mezclas; o fluidos de siliconas
fluoradas con una viscosidad cinematica
inferior a 5 000 mm?/s (5 000 centistokes)
medida a 298 K (25 °C).

3811.21.99

Los demas.

00

Los demas.

Unicamente: Sustancias lubricantes que
contengan como ingredientes principales
cualquiera de los compuestos o sustancias
siguientes: éteres o tioéteres de fenilenos
o de alquilfenilenos, o sus mezclas, que
contengan mas de dos funciones éter o
tioéter o sus mezclas; o fluidos de siliconas
fluoradas con una viscosidad cinematica
inferior a 5 000 mm?/s (5 000 centistokes)
medida a 298 K (25 °C).

3904.69.99

Los demés.

00

Los demas.

Unicamente: Fluidos de amortiguacion o
de flotacion: de una pureza superior al 99.8
%; que contengan menos de 25 particulas
de un tamafio igual o superior a 200 micras
por 100 ml; y hecho de al menos el 85% de
dibromotetrafluoretano (CAS 25497-30-7,
124-73-2, 27336-23-8); policlorotrifluoretileno
(s6lo modificaciones oleosas y céreas), o
polibromotrifluoretileno.

3910.00.99

Los demas.

00

Los demas.

Unicamente: Sustancias lubricantes que
contengan como ingredientes principales
cualquiera de los compuestos o sustancias
siguientes: éteres o tioéteres de fenilenos
o de alquilfenilenos, o sus mezclas, que
contengan mas de dos funciones éter o
tioéter o sus mezclas; o fluidos de siliconas
fluoradas con una viscosidad cinematica
inferior a 5 000 mm?/s (5 000 centistokes)
medida a 298 K (25 °C).
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Grupo 1.C.7

Polvos ceramicos, materiales compuestos (composites) de matriz cerdmica y materiales
precursores, segun se indica:

a. Polvos ceramicos de diboruro de titanio (TiBz) (CAS 12045-63-5) que contengan un total
de impurezas metdlicas, excluidas las adiciones intencionales, inferior a 5 000 ppm, un
tamafio medio de particula igual o inferior a 5 ym y no mas de un 10 % de particulas
mayores de 10 ym.b. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2016.

c. Materiales compuestos (composites) de matriz ceramica segun se indica:

1. Materiales compuestos ceramica-ceramica con una matriz de vidrio o 6xido y
reforzados con cualquiera de los siguientes:
a. Fibras contintias hechas de cualquiera de los siguientes materiales:
1. Al203 (CAS 1344-28-1); o
2. Si-C-N; o
Nota: El subarticulo 1.C.7.c.1.a. no se aplica a los compuestos
que contienen fibras con una resistencia a la traccion de menos de
700 MPa a 1,273 K (1,000 °C) o con una resistencia a la
termofluencia por traccion de mas de 1 % de deformacién con una
carga de 100 MPa a 1 273 K (1 000 °C) durante 100 horas.

b. Las fibras son todas las siguientes:
1. Hecho de cualquiera de los siguientes materiales:
a. Si-N;
b. Si-C;
c. Si-Al-O-N; o
d. Si-O-N; y
2. Con una resistencia especifica a la traccion superior a 12.7 x 10° m;

1. C. 7. c. 2. Materiales compuestos (composites) de matriz ceramica , con una matriz formada por
carburos o nitruros de silicio, circonio o boro;N.B.: Para los articulos previamente especificados por
el subarticulo 1.C.7.c. ver el subarticulo 1.C.7.c.1.b.

1. C. 7. d. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2016.

1. C. 7. e. "Materiales precursores disefiados especialmente para la producciéon de los materiales
especificados por el subarticulo 1.C.7.c, segun se indiica:

1. Polidiorganosilanos (para producir carburo de silicio);;
2. Polisilazanos (para producir nitruro de silicio);

3. Policarbosilazanos (para producir materiales ceramicos con componentes de silicio,
carbono y nitrégeno);

Nota técnica: A efectos del articulo 1.C.7., Los materiales precursores son materiales

polimeros o metal orgénico de uso especial utilizado para la produccion de carburo de

silicio, nitruro de silicio o materiales ceramicos con silicio, carbono y nitrégeno.

1. C. 7. f. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2016.

Fraccion L i4
. Descripcion Acotacion
Arancelaria/NICO
2849.20.99 De silicio. Unicamente: Materiales "compuestos”
ceramica-ceramica con una "matriz" de
vidrio u oxido y reforzados con fibras
00 | De silicio. continuas hechas de cualquiera de Al203
(CAS 1344-28-1); o Si-C-N.
2849.90.99 Los demas. Unicamente: Materiales "compuestos"
ceramica-ceramica con una "matriz" de
. vidrio u oxido y reforzados con fibras
00 [ Los demas. contindas hechas de cualquiera de Al203
(CAS 1344-28-1); o Si-C-N.
Hidruros, nitruros, aziduros (azidas), siliciuros y | Jnicamente:  Polvos  ceramicos de
2850.00.03 boruros, aunque no sean de constitucion quimica | giporuro de titanio (TiB2) (CAS 12045-63-

definida, excepto los compuestos que consistan | 5) que contengan un total de impurezas
igualmente en carburos de la partida 28.49. metdlicas, excluidas las adiciones

00

Hidruros, nitruros, aziduros (azidas), siliciuros y | intencionales, inferior a 5 000 ppm, un
boruros, aunque no sean de constitucion quimica | tamafio medio de particula igual o inferior a
definida, excepto los compuestos que consistan | © MMy no mas de un 10 % de particulas
igualmente en carburos de la partida 28.49. mayores de 10 um.
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6914.90.99

Las demas.

00

Las demas.

Unicamente: Materiales "compuestos"
ceramica-ceramica con una "matriz" de
vidrio u oxido y reforzados con fibras
contindas hechas de cualquiera de Al203
(CAS 1344-28-1); o Si-C-N.

8113.00.02

Cermet y sus manufacturas, incluidos Ilos

desperdicios y desechos.

01

Cermet y sus manufacturas.

99

Los demas.

Unicamente:  Materiales  compuestos
(composites) de “matriz’ ceramica , con
una "matriz" formada por carburos o
nitruros de silicio, circonio o boro.

Grupo 1.C.8
Sustancias polimeras no fluoradas, segun se indica:

a. Imidas como las siguientes:
1. Bismaleimidas;
2. Poliamidas-imidas (PAIl) aromaticas que tengan una 'temperatura de transicion vitrea
(Tg)' superior a 563 K (290 °C)
3. Poliimidas aromaticas que tengan una 'temperatura de transicion vitrea (Tg)' superior a
505 K (232 °C)
4. Polieterimidas aromaticas que tengan una 'temperatura de transicion vitrea (Tg)'
superior a 563 K (290 °C).
Nota: El subarticulo 1.C.8.a somete a control sustancias en forma fundible liquida o sélida,
incluidas la resina, el polvo, el granulo, la pelicula, la hoja, la banda o la cinta.

N.B: Para las poliimidas aromaticas no fundibles, en forma de pelicula, hoja, banda
o cinta, véase el articulo 1.A.3.

b. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2014.
c. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2006.
d. Cetonas de poliarileno ;

e.; Sulfuros de poliarileno en los que el grupo arileno esta constituido por bifenileno,
trifenileno o combinaciones de ellos

f. Polibifenilenethersulfona con una 'temperatura de transicion vitrea (Tg)' superior a 563 K
(290 °C).
Notas técnicas:

1. La temperatura de transicién vitrea (Tg) para los materiales termopléasticos del subarticulo
1.C.8.a.2, los materiales del subarticulo 1.C.8.a.4 y los materiales del subarticulo 1.C.8.f se
determina mediante el método descrito en la norma ISO 11357/2 (1999) o las normas
nacionales equivalentes.

2. La temperatura de transicién vitrea (Tg) para los materiales termoendurecibles del
subarticulo 1.C.8.a.2 y los materiales del subarticulo 1.C.8.a.3 se determina mediante el
método de curvatura de tres puntos descrito en la norma ASTM D 7028-07 o las normas
nacionales equivalentes. El ensayo se realizara utilizando una muestra de ensayo seca que
haya alcanzado un grado minimo de cura del 90 %, tal como especifica la norma ASTM E
2160-04 o la norma nacional equivalente, y haya sido curada utilizando la combinacion de
procesos estandar y posteriores a la cura que genere la mayor temperatura de transicién
vitrea.

Fraccién
Arancelaria/NICO

Descripcién

Acotacién

3911.10.01

Resinas de petréleo, resinas de cumarona,
resinas de indeno, resinas de cumarona-indeno y
politerpenos.

00

Resinas de petréleo, resinas de cumarona, resinas
de indeno, resinas de cumarona-indeno 'y
politerpenos.

Unicamente: Imidas tales como:
bismaleimidas, poliamidas-imidas (PAl)
aromaticas que tengan una 'temperatura
de transicion vitrea (Tg)' superior a 563 K
(290 °C); poliimidas aromaticas que tengan
una 'temperatura de transicion vitrea (Tg)'
superior a 505 K (232 °C); y polieterimidas
aromaticas que tengan una 'temperatura
de transicion vitrea (Tg)' superior a 563 K
(290 °C).
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3911.90.99 Los demés. Unicamente: Imidas tales como:
bismaleimidas, poliamidas-imidas (PAIl)
aromaticas que tengan una 'temperatura
de transicion vitrea (Tg)' superior a 563 K
(290 °C); poliimidas aromaticas que tengan

00 | Los demas. una 'temperatura de transicion vitrea (Tg)'
superior a 505 K (232 °C); y polieterimidas
aromaticas que tengan una 'temperatura
de transicion vitrea (Tg)' superior a 563 K
(290 °C).

Grupo 1.C.9
Compuestos fluorados no tratados, segun se indica:
a. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2015.
b. Poliimidas fluoradas que contengan el 10% en peso o mas de flior combinado;
c. Elastémeros de fosfaceno fluorado que contengan el 30% en peso o mas de fliuor
combinado.
Fraccion o »
. Descripcion Acotacién
Arancelaria/NICO
2929.90.99 Los demas. Unicamente: Elastémeros de fosfaceno
] fluorado que contengan el 30 % en peso o

00 | Los demas. mas de flior combinado.

3911.90.99 Los demés. Unicamente: Poliimidas fluoradas que

] contengan el 10 % en peso o mas de fluor
00 | Los demas. combinado.
Grupo 1.C.10

Materiales fibrosos o filamentosos como los siguientes:
Notas técnicas:

1. A efectos del calculo de la resistencia especifica a la traccién, el médulo especifico o
el peso especifico de los materiales fibrosos o filamentosos de los subarticulos 1.C.10.a,
1.C.10.b, 1.C.10.c o 1.C.10.e.1.b, la resistencia a la traccién y el médulo deben
determinarse utilizando el método A descrito en la norma ISO 10618 (2004) o en normas
nacionales equivalentes.

2. La evaluacion de la resistencia especifica a la traccion, el médulo especifico o el peso
especifico de los materiales fibrosos o filamentosos no unidireccionales (por ejemplo,
tejidos, esterillas irregulares y trenzados) del articulo 1,C,10 debe basarse en las
propiedades mecanicas de los monofilamentos unidireccionales constituyentes (por
ejemplo, monofilamentos, hilos, cables o cabos) antes de su transformacién en
materiales fibrosos o filamentosos no unidireccionales.

1.C.10.a. Materiales fibrosos o filamentosos organicos que posean todas las caracteristicas
siguientes:

1. M6dulo especifico superior a 12.7 x 106 m; y
2. Resistencia especifica a la traccién superior a 23.5 x 10* m;
Nota: El subarticulo 1C.10.a. no somete a control el polietileno.

1.C.10.b. Materiales fibrosos o filamentosos de carbono que posean todas las caracteristicas
siguientes:

1. Médulo especifico superior a 14.65 x 106 m; y
2. Resistencia especifica a la traccién superior a 26.82 x 10* m;
Nota: El subarticulo 1.C.10.b no somete a control lo siguiente:

a. Materiales fibrosos o filamentosos para la reparacién de estructuras o productos laminados
de aeronaves civiles que presenten todas las caracteristicas siguientes:

1. Superficie no superior a 1 m?
2. Longitud no superiora 2,5 m, y
3. Anchura superior a 15 mm
b. Materiales fibrosos o filamentosos de carbono picados, molidos o cortados por medios
mecanicos, de longitud inferior o igual a 25,0 mm.
1.C.10.c. Materiales fibrosos o filamentosos inorganicos que posean todas las caracteristicas
siguientes:

1. Que posean todo lo siguiente:
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a. Compuesto de 50% o mas en peso de diéxido de silicio y que tenga "mdédulo
especifico" superior a 2,54 x 10 m; o
b. No especificado en 1.C.10.c.1.a. y que tenga un "moédulo especifico” superior
a56x10°m;y
2. Punto de fusién, de ablandamiento, de descomposicién o de sublimacion superior
a 1,922 K (1,649 °C) en ambiente inerte;
Nota: El subarticulo 1.C.10.c. no somete a control:

a. Las fibras de alumina policristalina multifasica discontinua en forma de fibras
picadas o de esterillas irregulares, que contengag el 3% en peso o mas de silice
y tengan un médulo especifico inferiora 10 x 10 m;

Las fibras de molibdeno y de aleaciones de molibdeno;
Las fibras de boro;
d. Las fibras ceréamicas discontinuas que tengan un punto de fusién, de
ablandamiento, de descomposicion o de sublimacién inferior a 2,043 K
(1,770 °C) en ambiente inerte.
1.C.10.d. Materiales fibrosos o filamentosos:
1. Constituidos por cualquiera de los elementos siguientes:
a. Polieterimidas incluidas en el subarticulo 1.C.8.a.; o
b. Materiales incluidos en los subarticulos 1.C.8.d. a 1.C.8.f.; 0
2. Constituidos por materiales incluidos en los subarticulos 1.C.10.d.1.a. o 1.C.10.d.1.b. y
entremezclado con otras fibras incluidas en los subarticulos 1.C.10.a., 1.C.10.b. 0 1.C.10.c.;
Nota técnica::
Entremezclado: es la mezcla, filamento a filamento, de fibras termoplasticas y de fibras de
refuerzo a fin de producir una mezcla matriz de refuerzo fibroso en forma totalmente fibrosa.

1.C.10.e. Materiales fibrosos o filamentosos impregnados total o parcialmente de resina o de tono
impregnado (preimpregnados), metal o materiales fibrosos o filamentosos recubiertos de
carbono (preformas) o preformas de fibra de carbono, que tengan todas las siguientes:

1. Que tengan cualquiera de las siguientes:
a. Materiales fibrosos o filamentosos inorganicos especificados por el subarticulo
1.C.10.c, 0
b. Materiales fibrosos o filamentosos de carbono organico o que tengan todas las
siguientes:
1. Modulo especifico superior a 10.15 x 10°m; y
2. Resistencia especifica a la traccion superior a 17.7 x 10*m, y
2. Que tengan cualquiera de las siguientes:
a. Resina o brea especificados por el articulo 1.C.8 o el subarticulo 1.C.9.b;
b. Temperatura de transicién vitrea determinada mediante un analisis mecanico
dinamico (DMA Tg) igual o superior a 453 K (180 °C) y que tengan una resina
fendlica, o
c. Temperatura de transicion vitrea determinada mediante un analisis mecanico
dinamico (DMA Tj) igual o superior a 505 K (232 °C), y que tengan una resina o brea
no especificada en el articulo 1.C.8 o en el subarticulo 1.C.9.b que no sea una resina
fendlica
Nota 1: Materiales fibrosos o filamentosos de metal recubiertos de carbono (preformas) o
preformas de fibra de carbono, no impregnadas con resina y la brea, se especifican
en los materiales fibrosos o filamentosos en los subarticulos 1.C.10.a, 1.C.10.b. o
1.C.10.c.
Nota 2: El subarticulo 1.C.10.e no somete a control a:
a. Los materiales fibrosos o filamentosos de carbono con matriz impregnada de resina
epoxidica (preimpregnados), para la reparacion de estructuras o productos laminados
de aeronaves civiles que tengan todas las siguientes:
1. Un area no superior a 1 m?.
2. Una longitud no superior a 2.5 m, y
3. Una anchura superior a 15 mm
b. Los materiales fibrosos o filamentosos de carbono impregnados total o
parcialmente de resina o brea picados, molidos o cortados por medios mecanicos, de
longitud inferior o igual a 25,0 mm, cuando se emplee una resina o brea distinta de las
especificadas en el articulo 1.C.8 o en el subarticulo 1.C.9.b.
Notas técnicas
1. Las preformas de fibra de carbono: son un conjunto ordenado de fibras revestidas o no
destinadas a constituir el marco de una parte antes de que se introduzca la matriz para
formar un material compuesto (composite).
2. La Temperatura de transiciéon vitrea del Analisis Mecanico Dinamico (DMA Tg) para
materiales especificados por el subarticulo 1.C.10.e. se determina usando el método
descrito en ASTM D 7028-07, o norma nacional equivalente, en una muestra de prueba en
seco. En el caso de los materiales termoestables, el grado de curado de una muestra de
prueba en seco debe ser un minimo del 90% segun lo definido en ASTM E 2160-04 o norma
nacional equivalente

o T
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Fraccion
Arancelaria/NICO

Descripcion Acotacion

6815.10.99

Las demas. Unicamente:  Materiales  fibrosos o

00

filamentosos de carbono que posean las
caracteristicas siguientes: modulo
especifico superior a 14,65 x 10° m vy
resistencia especifica a la traccion superior
a 26,82 x 10* m; y/o materiales fibrosos o
filamentosos  total o] parcialmente
impregnados de resina o de brea
(productos preimpregnados o prepregs),
materiales  fibrosos o  filamentosos
recubiertos de metal o de carbono
(preformas) o preformas de fibra de
carbono, que tengan resina o brea

Las demas. especificados por 1.C.8 o 1.C.9.b;

temperatura de transicion vitrea
determinada  mediante un  analisis
mecanico dinamico (DMA Tg) igual o
superior a 453 K (180 °C) y que tengan
una resina fendlica, o temperatura de
transicion vitrea determinada mediante un
analisis mecanico dinamico (DMA Tg) igual
o superior a 505 K (232 °C), y que tengan
una resina o brea no especificada en el
articulo 1.C.8 o en el subarticulo 1.C.9.b
que no sea una resina fendlica.

6815.99.99

Las demas. Unicamente:  Materiales  fibrosos o

00

filamentosos  total o] parcialmente
impregnados de resina o de brea
(productos preimpregnados o prepregs),
materiales  fibrosos o  filamentosos
recubiertos de metal o de carbono
(preformas) o preformas de fibra de
carbono, que tengan resina o brea
especificados por 1.C.8 o 1.C9.b;
temperatura de transicion vitrea

Las demas. determinada mediante un  analisis

mecanico dinamico (DMA Tg) igual o
superior a 453 K (180 °C) y que tengan
una resina fendlica, o temperatura de
transicion vitrea determinada mediante un
analisis mecanico dinamico (DMA Tg) igual
o superior a 505 K (232 °C), y que tengan
una resina o brea no especificada en el
articulo 1.C.8 o en el subarticulo 1.C.9.b
que no sea una resina fendlica.

Grupo 1.C.11
Metales y compuestos, segun se indica:

a. Metales en particulas de dimensiones inferiores a 60 um, ya sean esféricas, atomizadas,
esferoidales, en escamas o pulverizadas, fabricadas a partir de un material compuesto al
menos en un 99 % de circonio, magnesio y aleaciones de los mismos;

Nota:

Los metales y aleaciones incluidos en el subarticulo 1.C.11.a. se someten a control, estén o
no encapsulados en aluminio, magnesio, circonio o berilio.

Nota técnica:
El contenido natural de hafnio en el circonio (2% a 7% tipico) se cuenta con el circonio.
b. El boro o aleaciones de boro con un tamafio de particula de 60 um o menos, segun se
indica:
1. Boro con un grado de pureza del 85% en peso o mas.
2. Aleaciones de boro con un contenido de boro de 85% en peso o mas.
Nota:

Los metales o aleaciones incluidos en el subarticulo 1.C.11.b. se someten a control, estén o
no encapsulados en aluminio, magnesio, circonio o berilio.

c. Nitrato de guanidina (Cas 506-93-4);

d. Nitroguanidina (NQ) (CAS 556-88-7).

N.B.: Ver el subarticulo ML8.c.5.b para polvos metalicos mezclados con otras sustancias
para formar una mezcla formulada para fines militares.
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Fraccién L i6

. Descripcion Acotacién

Arancelaria/NICO

2804.50.01 Boro; telurio. Unicamente: El boro o aleaciones de boro,
con un tamafo de particula de 60 um o
menos, de la siguiente manera: boro con

00 | Boro; telurio. una pureza del 85% en peso o mas, y
aleaciones de boro con un contenido de
boro de 85 % en peso o0 mas.

2849.90.99 Los demas. Unicamente: El boro o aleaciones de boro,
con un tamafo de particula de 60 um o
menos, de la siguiente manera: boro con

00 | Los demas. una pureza del 85% en peso o mas, y
aleaciones de boro con un contenido de
boro de 85 % en peso o mas.

2925.29.99 Los demas. Unicamente: Nitroguanidina (NQ)

00 [ Los demas. (CAS 556-88-7).
Virutas, torneaduras y granulos calibrados; Unicamente: Metales en particulas de
8104.30.01 ; . s )
polvo. dimensiones inferiores a 60 micras, ya
sean esféricas, atomizadas,
esferoidales,en escamas o pulverizadas,
00 | Virutas, torneaduras y granulos calibrados; polvo. fabricadas a partr de un material
compuesto al menos en un 99 % de

magnesio y aleaciones del mismo.

8109.20.01 Circonio en bruto; polvo. Unicamente: Metales en particulas de

00

Circonio en bruto; polvo.

dimensiones inferiores a 60 micras, ya
sean esféricas, atomizadas,
esferoidales,en escamas o pulverizadas,
fabricadas a partir de un material
compuesto al menos en un 99 % de
circonio y aleaciones del mismo.

Grupo 1.C.12
Materiales segun se indica:
Nota técnica:

Estos materiales se usan tipicamente para fuentes térmicas nucleares.
1.C.12.a. Plutonio en cualquiera de sus formas, con un ensayo isotépico de plutonio de mas del 50

% en peso de plutonio-238;

Nota: El subarticulo 1.C.12.a. no somete a control:
a. Las expediciones con un contenido de plutonio igual o inferior

alg;

b. Las expediciones con 3 gramos efectivos o menos, cuando
estén contenidas en un componente sensor de un instrumento.

Nota técnica:

Gramos efectivos para el isétopo de plutonio se define como el
peso en gramos del isétopo.

1. C.12.b. Neptunio-237 previamente separado en cualquiera de sus formas.
Nota: 1.C.12.b. no somete a control las expediciones con un contenido igual o inferior a

1 g deneptunio-237.
Nota técnica:

'Previamente separado’ es la aplicacion de cualquier proceso destinado a aumentar la

concentracioén del is6topo controlado.

No se sefialan fracciones arancelarias porque todos los bienes de este grupo estan contenidos en el Acuerdo que establece las
mercancias cuya importacion y exportacion esta sujeta a regulacién por parte de la Secretaria de Energia.
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Categoria 2: Materiales Procesados

2. A. Sistemas, equipos y componentes

N.B Para los rodamientos de funcionamiento silencioso ver ML9 en la Lista de Municiones.

Grupo 2.A.1
antifriccion, sistemas de rodamientos y componentes, segun se indica:

a. Rodamientos de bolas o rodamientos de rodillos macizos, con todas las tolerancias
especificadas por el fabricante de acuerdo con la clase de tolerancia 4 o tolerancia 2 de
la norma ISO 492 (o sus equivalentes nacionales) o mayores, y que tengan tanto anillos
como elementos de rodadura, de monel o de berilio;

Nota: 2.A.1.a. no somete a control los rodamientos de rodillos cénicos.
Notas técnicas:

1. Anillo - parte anular de un rodamiento radial que incorpora uno o mas pistas de
rodadura (ISO 5593 (1997)).

2. Elemento rodante - bola o rodillo que rueda entre las pistas de rodadura (ISO 5593
(1997)).

b. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2010.

c. Sistemas de rodamientos magnéticos activos que utilicen cualquiera de los siguientes
elementos, y componentes especialmente disefiados para ellos:

1. Materiales con densidades de flujo de 2,0 T o mayores, y limites elasticos
superiores a 414 MPa;

2. Disefios de polarizacion homopolar 3D totalmente electromagnéticos para
actuadores; o

3. Sensores de posicion de alta temperatura (450 K (177 °C) y superiores).

Fraccién
Arancelaria/NICO

Descripcion Acotacion

8482.10.99

Los demas. Unicamente: Rodamientos de bolas con todas las

99

tolerancias especificadas por el fabricante de
acuerdo con las normas ISO 492 Clase de
Tolerancia 4 (o ANSI/ABMA Sdt 20 Clase de

Los demas. Tolerancia ABEC-7 o RBEC-7 u otros equivalentes

nacionales) o mejores, y que tengan tanto anillos
como elementos de rodadura (ISO 5539), de monel
o de berilio.

8482.30.01

Rodamientos de rodillos en forma de | Unicamente: Rodamientos de rodillos macizos, con

tonel.

todas las tolerancias especificadas por el fabricante

00

de acuerdo con las normas ISO 492 Clase de
Tolerancia 4 (o ANSI/ABMA Sdt 20 Clase de
Tolerancia ABEC-7 o RBEC-7 u otros equivalentes

Rodamientos de rodillos en forma de tonel. | nacionales) o mejores, y que tengan tanto anillos

como elementos de rodadura (ISO 5539), de monel
o de berilio.

8482.50.01

Rodamientos de rodillos cilindricos. Unicamente: Rodamientos de rodillos macizos, con

00

todas las tolerancias especificadas por el fabricante
de acuerdo con las normas ISO 492 Clase de
Tolerancia 4 (o ANSI/ABMA Sdt 20 Clase de

Rodamientos de rodillos cilindricos. Tolerancia ABEC-7 o RBEC-7 u otros equivalentes

nacionales) o mejores, y que tengan tanto anillos
como elementos de rodadura (ISO 5539), de monel
o de berilio.

8482.80.01

Los demas, incluidos los rodamientos | Unicamente: Rodamientos de bolas o rodamientos
combinados. de rodillos macizos, con todas las tolerancias

00

especificadas por el fabricante de acuerdo con las
normas ISO 492 Clase de Tolerancia 4 (o

Los demas, incluidos los rodamientos | ANS/ABMA Sdt 20 Clase de Tolerancia ABEC-7 o
combinados. RBEC-7 u otros equivalentes nacionales) o mejores,

y que tengan tanto anillos como elementos de
rodadura (ISO 5539), de monel o de berilio.
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8482.91.02 Bolas, rodillos y agujas. Unicamente: Rodamientos de bolas o rodamientos

de rodillos macizos, con todas las tolerancias
especificadas por el fabricante de acuerdo con las
normas ISO 492 Clase de Tolerancia 4 (o
99 | Los demas. ANSI/ABMA Sdt 20 Clase de Tolerancia ABEC-7 o
RBEC-7 u otros equivalentes nacionales) o mejores,
y que tengan tanto anillos como elementos de
rodadura (ISO 5539), de monel o de berilio.

8482.99.99 Las demas. Unicamente: Rodamientos de bolas o rodamientos

de rodillos macizos, con todas las tolerancias
especificadas por el fabricante de acuerdo con las
normas ISO 492 Clase de Tolerancia 4 (o
99 | Las demas. ANSI/ABMA Sdt 20 Clase de Tolerancia ABEC-7 o
RBEC-7 u otros equivalentes nacionales) o mejores,
y que tengan tanto anillos como elementos de
rodadura (ISO 5539), de monel o de berilio.

8505.90.06 Los demas, incluidas las partes. Unicamente: Sistemas de rodamientos magnéticos

activos que utilicen cualquiera de los siguientes
elementos: materiales con densidades de flujo de
2,0 T o mayores y limites elasticos superiores a 414
99 | Los demas. MPa, disefios de polarizacion homopolar 3D
totalmente electromagnéticos para actuadores o
sensores de posicion de alta temperatura (450 K
(177 °C) y superiores).

2.B. Equipos de produccion, pruebas e inspeccién

Notas técnicas:

1. Los ejes de contorneados secundarios paralelos (por ejemplo, el eje w de las mandrinadoras horizontales o un eje de
rotacién secundario cuya linea central sea paralela al eje de rotacioén principal) no se incluyen en el nimero total de ejes
de contorneado. Los ejes de rotacion no necesitan mas de 360°. Un eje de rotaciéon podréa ser accionado por un
dispositivo lineal (por ejemplo, un tornillo o una cremallera y pifién).

2. A efectos de 2.B., el numero de ejes que pueden coordinarse simultaneamente para el control de contorneado es el
numero de ejes que afectan al movimiento relativo entre cualquier pieza a trabajar y la herramienta. Esto no incluye otros
ejes adicionales que puedan afectar a otros movimientos relativos dentro de la maquina, tales como:

a. Sistemas de reafilado muelas de maquinas de pulir;

b. Ejes de rotacion paralelos disefiados para montar piezas separadas;

c. Ejes de rotacion colineales disefiados para manipular la misma pieza sujetandola sobre un mandril desde
distintos lados.

3. La nomenclatura de los ejes se ajustara a la norma internacional ISO 841 (2001), titulada Sistemas de automatizacion
industrial e integracién - Maquinas de control numérico - Sistema de coordenada y nomenclatura de movimiento.

4. Para los fines de esta categoria, un husillo basculante se considera eje de rotacion.

5. Puede utilizarse para cada modelo de maquina herramienta la 'repetibilidad de posicionamiento unidireccional
declarada’ como alternativa a los ensayos individuales de las maquinas, que se determina segtn se indica:

a. Seleccionar cinco maquinas del modelo que se quiere evaluar;

b. Medir la repetibilidad de los ejes lineales (R1,R|) con arreglo a la norma ISO 230/2 (2014) y evaluar la repetibilidad
de posicionamiento unidireccional para cada eje de cada una de las cinco maquinas;

c. Determinar la media aritmética de los valores de la repetibilidad de posicionamiento unidireccional para cada eje de

las cinco maquinas juntas. Estas medias aritméticas de la repetibilidad de posicionamiento unidireccional (UPR) se

convierten en el valor indicado de cada eje para el modelo (UPRx, UPRy, ...);

d. Como la lista de la categoria 2 se refiere a cada eje lineal, habra tantos valores de repetibilidad de posicionamiento

unidireccional declarada como ejes lineales;

e. Si cualquiera de los ejes del modelo de maquina no especificado por 2.B.1.a. a 2.B.1.c. tiene una repetibilidad de

posicionamiento unidireccional” indicada iigual o inferior a la repetibilidad de posicionamiento unidireccional”

especificada de cada modelo de maquina herramienta mas 0.7 um, el constructor debe reafirmar el nivel de precision

una vez cada dieciocho meses.
6. A efectos de 2.B., no se tendra en cuenta la incertidumbre de medicion para la repetibilidad de posicionamiento
unidireccional de las maquinas herramienta, tal como se define en la Norma Internacional ISO 230/2 (2014) o
equivalentes nacionales.
7. A los efectos de 2.B., la medicién de los ejes se realizara de conformidad con los métodos de ensayo del punto 5.3.2
de la norma ISO 230/2 (2014). Los ensayos de los ejes de mas de 2 metros de longitud deberan realizarse en segmentos
de méas de 2 m. Deberan realizarse varios ensayos a los ejes de mas de 4 metros de longitud (ej., dos ensayos para ejes
de mas de 4 metros y hasta 8 metros de longitud, tres ensayos para los ejes de mas de 8 metros y hasta 12 metros de
longitud), cada uno en segmentos de mas de 2 m y distribuidos en intervalos iguales a lo largo de la longitud del eje. Los
segmentos de ensayo deberan estar equidistantes a lo largo de toda la longitud del eje, y cualquier exceso de longitud se
dividira a partes iguales al principio, en el medio y al final de los segmentos de ensayo. Debera notificarse el valor mas
reducido de la repetibilidad de posicionamiento unidireccional de todos los segmentos de ensayo.
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Grupo 2.B.1
Magquinas herramienta y cualquier combinacion de ellas, para el arranque (o corte) de metales,
materiales ceramicos o materiales compuestos composites, que, segun las especificaciones
técnicas del fabricante, puedan dotarse de dispositivos electronicos para el control numérico,
segun se indica:

Nota 1:

2.B.1 no somete a control las maquinas herramienta para fines especificos limitados a la
fabricacién de engranajes. Para esas maquinas, véase 2.B.3.

Nota 2:

2.B.1 no somete a control las maquinas herramienta para fines especificos limitadas a la
fabricacién de alguna de las siguientes piezas:

a. Ciglenales o arboles de levas;

b. Herramientas o cuchillas;

c. Tornillos extrusores; o

d. Piezas de joyeria grabadas o talladas en facetas.

e. Prétesis dentales
Nota 3:
La méaquina herramienta que pueda realizar al menos dos de las tres funciones de torneado,
fresado y rectificado (por ejemplo, una maquina de torneado que también sea fresadora)
tendra que ser evaluada respecto de cada uno de 2.B.1.a., b. o c. que le sean aplicables.
Nota 4:
La maquina herramienta que tenga una capacidad de fabricacién aditiva ademas de una
capacidad de torneado, fresado o rectificado debe evaluarse contra cada entrada aplicable
2.B.1.a,b.oc.
N.B.:
Para las maquinas herramientas de acabado dptico, véase 2.B.2.

2.B.1.a. Maquinas herramienta para torneado con dos o mas ejes que puedan coordinarse

simultineamente para el control de contorneado, que posean cualquiera de las
caracteristicas siguientes:
1. Una repetibilidad de posicionamiento unidireccional igual o inferior a (mejor que) 0.9
um a lo largo de uno o mas ejes lineales con una longitud de carrera inferior a 1.0 m; o
2. Una repetibilidad de posicionamiento unidireccional igual o inferior a (mejor que) 1.1
um a lo largo de uno o mas ejes lineales con una longitud de carrera igual o superior a
1.0 m;
Nota 1.
2.B.1.a. no somete a control las maquinas de torneado disefiadas especialmente para
producir lentes de contacto, que cumplan todo lo siguiente:
a. Controlador de maquina limitado al uso de equipo légico (software) oftalmico
para la infroduccioén de datos para la programacion de piezas; y
b. Sin dispositivo de vacuosujeccion.
Nota 2:
2.B.1.a. no somete a control las maquinas de barra (Swissturn) que se limitan a trabajar
las barras, si el diametro maximo de las barras es igual o inferior a 42 mm y no es
posible montar mandriles. Las maquinas pueden ser capaces de perforar o fresar piezas
de un diametro inferior a 42 mm.
2.B.1.b. Maquinas herramienta para fresado que tengan cualquiera de las caracteristicas
siguientes:
1. Tres ejes lineales mas un eje de rotaciéon que puedan coordinarse simultaneamente
para el control de contorneado, que posean cualquiera de las caracteristicas siguientes:
a. Una repetibilidad de posicionamiento unidireccional igual o inferior a (mejor que)
0,9 um en uno o varios ejes lineales con una longitud de carrera inferior a 1,0 m, o
b. Una repetibilidad de posicionamiento unidireccional igual o inferior a (mejor que) 1,1
Um en uno o varios ejes lineales con una longitud de carrera igual o superior a 1,0 m
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2. Cinco o mas ejes que pueden coordinarse simultaneamente para control de
contorneado que tengan cualquiera de lo siguiente:

a. Una repetibilidad de posicionamiento unidireccional igual o inferior a (mejor que)
0,9 um en uno o varios ejes lineales con una longitud de carrera inferior a 1,0 m

b. Una repetibilidad de posicionamiento unidireccional igual o inferior a (mejor que)
1,4 um en uno o varios ejes lineales con una longitud de carrera igual o superiora 1 my
menor de 4 m, o

c. Una repetibilidad de posicionamiento unidireccional igual o inferior a (mejor que)
6,0 um en uno o varios ejes lineales con una longitud de carrera igual o superior a 4 m.

d. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2016.

3. Una repetibilidad de posicionamiento unidireccional para las mandrinadoras de
coordenadas igual o inferior a (mejor que) 1,1 um en uno o varios ejes lineales; o

4. Fresadoras simples que cumplan todo lo siguiente:

a. Desplazamiento axial periddico radial y desplazamiento axial periédico longitudinal
del husillo inferiores a (mejor que) 0.0004 mm TIR; y

b. Desviacién angular del movimiento del carro (guifiada, cabeceo y balanceo) inferior a
(mejor que) 2 segundos de arco, TIR de mas de 300 mm de avance;

2.B.1.c. Maquinas herramienta para rectificado que tengan cualquiera de las caracteristicas
siguientes:

1. Con todas las caracteristicas siguientes:

a. Una repetibilidad de posicionamiento unidireccional igual o inferior a (mejor que)
1,1 ym en uno o varios ejes lineales, y

b. Tres o mas ejes que puedan coordinarse simultaneamente para el control de
contorneado; o

2. Cinco o mas ejes que puedan coordinarse simultdineamente para el control de
contorneado; que tengan cualquiera de las siguientes caracteristicas:

a. Una repetibilidad de posicionamiento unidireccional igual o inferior a (mejor que)
1,1 ym en uno o varios ejes lineales con una longitud de carrera inferiora 1 m

b. Una repetibilidad de posicionamiento unidireccional igual o inferior a (mejor que)
1,4 uym en uno o varios ejes lineales con una longitud de carrera igual o superiora 1 my
menor de 4 m, o

c. Una repetibilidad de posicionamiento unidireccional igual o inferior a (mejor que)
6,0 um en uno o varios ejes lineales con una longitud de carrera igual o superior a 4 m

Nota: 2.B.1.c. no somete a control las maquinas para rectificado que se indican a
continuacion:

a. Maquinas para rectificado cilindrico externo, interno o externo-interno que
cumplan todo lo siguiente:

1. Limitarse al rectificado cilindrico; y

2. Limitarse a una capacidad maxima para piezas de 150 mm de diametro
exterior o longitud.

b. Maquinas disefiadas especificamente como rectificadoras de coordenadas
que no tengan un eje z o un eje w, con una repetibilidad de
posicionamiento unidireccional inferior a (mejor que) 1,1 um

c. Rectificadoras de superficie.

2.B.1.d. Maquinas de electroerosién (EDM) de tipo distinto al de hilo que tengan dos o mas ejes de
rotaciéon que puedan coordinarse simultaneamente para el control de contorneado;

2.B.1.e. Maquinas herramienta para el arranque de metales, materiales ceramicos o materiales
compuestos (composites), que cumplan todo lo siguiente:

1. Que eliminen material por alguno de los siguientes medios:
a. Chorros de agua o de otros liquidos, incluidos los que utilizan aditivos abrasivos;
b. Haz electrénico; o
c. Haz laser; y
2. Estén dotadas de dos o mas ejes rotativos y cumplan todo lo siguiente:
a. Puedan coordinarse simultaneamente para el control del contorneado; y
b. Una exactitud de posicionamiento inferior a (mejor que) 0.003°;

2.B.1.f. Maquinas para perforaciéon profunda y maquinas para tornear modificadas para perforacion
profunda, que tengan una capacidad maxima de profundidad de perforaciéon superior
ab5m.
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Fraccion
Arancelaria/NICO

Descripcion

Acotacion

Paralelos universales, con distancia
entre puntos hasta de 45 m y con

Unicamente: Maquinas herramienta para torneado
con dos o mas ejes que puedan coordinarse
simultaneamente para el "control de contorneado”,
que posean una "repetibilidad de posicionamiento
unidireccional" igual o inferior a (mejor que) 0.9 um
a lo largo de uno o mas ejes lineales con una
longitud de carrera inferior a 1.0 m; o una
"repetibilidad de posicionamiento unidireccional"
igual o inferior a (mejor que) 1.1 um a lo largo de
uno o mas ejes lineales con una longitud de carrera
igual o superiora 1.0 m.

Unicamente: Maquinas herramienta para torneado
con dos o mas ejes que puedan coordinarse
simultaneamente para el "control de contorneado”,
que posean una "repetibilidad de posicionamiento
unidireccional" igual o inferior a (mejor que) 0.9 um
a lo largo de uno o mas ejes lineales con una
longitud de carrera inferior a 1.0 m; o una
"repetibilidad de posicionamiento unidireccional"
igual o inferior a (mejor que) 1.1 um a lo largo de
uno o mas ejes lineales con una longitud de carrera
igual o superiora 1.0 m.

Unicamente: Maquinas herramienta para torneado
con dos o mas ejes que puedan coordinarse
simultaneamente para el "control de contorneado”,
que posean una "repetibilidad de posicionamiento
unidireccional" igual o inferior a (mejor que) 0.9 um
a lo largo de uno o mas ejes lineales con una
longitud de carrera inferior a 1.0 m; o una
"repetibilidad de posicionamiento unidireccional"
igual o inferior a (mejor que) 1.1 um a lo largo de
uno o mas ejes lineales con una longitud de carrera
igual o superiora 1.0 m.

8458.11.01 capacidad de volteo hasta de 750 mm, de
didmetro sobre la bancada.
Paralelos universales, con distancia entre
00 puntos hasta de 4.5 m y con capacidad de
volteo hasta de 750 mm, de diametro sobre
la bancada.
8458.11.99 Los demés.
01 | Semiautomaticos revélver, con torreta.
99 | Los demas.
8458.91.02 De control numérico.
01 | Semiautomaticos revélver, con torreta.
99 | Los demas.
8464.90.99 Las demas.
99 | Las demas.

Unicamente: Maquinas herramienta para torneado
con dos o mas ejes que puedan coordinarse
simultaneamente para el "control de contorneado”,
que posean una "repetibilidad de posicionamiento
unidireccional" igual o inferior a (mejor que) 0.9 um
a lo largo de uno o mas ejes lineales con una
longitud de carrera inferior a 1.0 m; o una
"repetibilidad de posicionamiento unidireccional"
igual o inferior a (mejor que) 1.1 um a lo largo de
uno o mas ejes lineales con una longitud de carrera
igual o superior a 1.0 m; y/o maquinas herramienta
para fresado que tengan cualquiera de las
caracteristicas siguientes: tres ejes lineales mas un
eje de rotacion que puedan coordinarse
simultaneamente para el control de contorneado,
que posean cualquiera de las -caracteristicas
siguientes: una repetibilidad de posicionamiento
unidireccional igual o inferior a (mejor que) 0,9 ym
en uno o varios ejes lineales con una longitud de
carrera inferior a 1,0 m, o una repetibilidad de
posicionamiento unidireccional igual o inferior a
(mejor que) 1,1 um en uno o varios ejes lineales con
una longitud de carrera igual o superior a 1,0 m; con
cinco o mas ejes que pueden coordinarse
simultaneamente para "control de contorneado" que
tengan una ‘"repetibilidad de posicionamiento
unidireccional" igual o inferior a (mejor que) 0,9 ym
en uno o varios ejes lineales con una longitud de
carrera inferior a 1,0 m con una "repetibilidad de
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posicionamiento unidireccional" igual o inferior a
(mejor que) 1,4 um en uno o varios ejes lineales con
una longitud de carrera igual o superior a 1 m y
menor de 4 m, o una ‘'repetibilidad de
posicionamiento unidireccional" igual o inferior a
(mejor que) 6,0 um en uno o varios ejes lineales con
una longitud de carrera igual o superior a 4 m; una
"repetibilidad de posicionamiento unidireccional"
para las mandrinadoras de coordenadas igual o
inferior a (mejor que) 1,1 um en uno o varios ejes
lineales.; o fresadoras simples con desplazamiento
axial periédico radial y desplazamiento axial
periédico longitudinal del husillo inferiores a
0,0004 mm TIR; y desviacion angular del
movimiento del carro (guifiada, cabeceo y balanceo)
inferior a 2 segundos de arco, TIR de mas de 300
mm de avance.

8465.20.01

Centros de mecanizado.

00

Centros de mecanizado.

Unicamente: Maquinas herramienta para torneado
con dos o mas ejes que puedan coordinarse
simultaneamente para el "control de contorneado”,
que posean una "repetibilidad de posicionamiento
unidireccional" igual o inferior a (mejor que) 0.9 um
a lo largo de uno o mas ejes lineales con una
longitud de carrera inferior a 1.0 m; o una
"repetibilidad de posicionamiento unidireccional"
igual o inferior a (mejor que) 1.1 um a lo largo de
uno o mas ejes lineales con una longitud de carrera
igual o superior a 1.0 m; maquinas herramienta para
fresado que tengan cualquiera de las caracteristicas
siguientes: tres ejes lineales mas un eje de rotaciéon
que puedan coordinarse simultdneamente para el
control de contorneado, que posean cualquiera de
las caracteristicas siguientes: una repetibilidad de
posicionamiento unidireccional igual o inferior a
(mejor que) 0,9 um en uno o varios ejes lineales con
una longitud de carrera inferior a 1,0 m, o una
repetibilidad de posicionamiento unidireccional igual
o inferior a (mejor que) 1,1 ym en uno o varios ejes
lineales con una longitud de carrera igual o superior
a 1,0 m; con cinco o mas ejes que pueden
coordinarse simultdneamente para "control de
contorneado” que tengan una ‘"repetibilidad de
posicionamiento unidireccional" igual o inferior a
(mejor que) 0,9 um en uno o varios ejes lineales con
una longitud de carrera inferior a 1,0 m con una
"repetibilidad de posicionamiento unidireccional"
igual o inferior a (mejor que) 1,4 ym en uno o varios
ejes lineales con una longitud de carrera igual o
superior a 1 m y menor de 4 m, o una "repetibilidad
de posicionamiento unidireccional” igual o inferior a
(mejor que) 6,0 um en uno o varios ejes lineales con
una longitud de carrera igual o superior a 4 m; una
"repetibilidad de posicionamiento unidireccional"
para las mandrinadoras de coordenadas igual o
inferior a (mejor que) 1,1 pm en uno o varios ejes
lineales.; o fresadoras simples con desplazamiento
axial periodico radial y desplazamiento axial
periddico longitudinal del husillo inferiores a 0,0004
mm TIR; y desviacién angular del movimiento del
carro (guifiada, cabeceo y balanceo) inferior a 2
segundos de arco, TIR de mas de 300 mm de
avance; y/o Maquinas herramienta para rectificado
que tengan cualquiera de las siguientes
caracteristicas: una "repetibilidad de
posicionamiento unidireccional" igual o inferior a
(mejor que) 1,1 ym en uno o varios ejes lineales; y
tres o mas ejes que puedan coordinarse
simultaneamente para el control de contorneado; o
cinco o mas ejes que puedan coordinarse
simultaneamente para el control de contorneado.
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Unicamente: Maquinas herramienta para torneado
con dos o mas ejes que puedan coordinarse
simultaneamente para el "control de contorneado”,
que posean una "repetibilidad de posicionamiento
unidireccional" igual o inferior a (mejor que) 0.9 um
a lo largo de uno o mas ejes lineales con una
longitud de carrera inferior a 1.0 m; o una
"repetibilidad de posicionamiento unidireccional"
igual o inferior a (mejor que) 1.1 um a lo largo de
uno o mas ejes lineales con una longitud de carrera
igual o superiora 1.0 m.

Unicamente: Maquinas herramienta para fresado
que tengan cualquiera de las caracteristicas
siguientes: tres ejes lineales mas un eje de rotacién
que puedan coordinarse simultdneamente para el
control de contorneado, que posean cualquiera de
las caracteristicas siguientes: una repetibilidad de
posicionamiento unidireccional igual o inferior a
(mejor que) 0,9 um en uno o varios ejes lineales con
una longitud de carrera inferior a 1,0 m, o una
repetibilidad de posicionamiento unidireccional igual
o inferior a (mejor que) 1,1 ym en uno o varios ejes
lineales con una longitud de carrera igual o superior
a 1,0 m; con cinco o mas ejes que pueden
coordinarse simultineamente para "control de
contorneado” que tengan una ‘repetibilidad de
posicionamiento unidireccional” igual o inferior a
(mejor que) 0,9 um en uno o varios ejes lineales con
una longitud de carrera inferior a 1,0 m con una
"repetibilidad de posicionamiento unidireccional”
igual o inferior a (mejor que) 1,4 um en uno o varios
ejes lineales con una longitud de carrera igual o
superior a 1 m y menor de 4 m, o una "repetibilidad
de posicionamiento unidireccional" igual o inferior a
(mejor que) 6,0 um en uno o varios ejes lineales con
una longitud de carrera igual o superior a 4 m; una
"repetibilidad de posicionamiento unidireccional"
para las mandrinadoras de coordenadas igual o
inferior a (mejor que) 1,1 um en uno o varios ejes
lineales.; o fresadoras simples con desplazamiento
axial periodico radial y desplazamiento axial
periédico longitudinal del husillo inferiores a
0,000 mm TIR; y desviacion angular del
movimiento del carro (guifiada, cabeceo y balanceo)
inferior a 2 segundos de arco, TIR de mas de
300 mm de avance.

8465.99.99 Las demas.
00 | Las demas.
8457.30.99 Los demas.
99 | Los demas.
8459.10.02 Unidades de mecanizado de correderas.
01 Fresadoras; fileteadoras o roscadoras
("machueladoras").
99 | Los demas.

Unicamente: Maquinas herramienta para fresado
con cinco o mas ejes que pueden coordinarse
simultaneamente para "control de contorneado" que
tengan una ‘"repetibilidad de posicionamiento
unidireccional" igual o inferior a (mejor que) 0,9 ym
en uno o varios ejes lineales con una longitud de
carrera inferior a 1,0 m con una "repetibilidad de
posicionamiento unidireccional" igual o inferior a
(mejor que) 1,4 um en uno o varios ejes lineales con
una longitud de carrera igual o superior a 1 m y
menor de 4 m, o una ‘'repetibilidad de
posicionamiento unidireccional" igual o inferior a
(mejor que) 6,0 um en uno o varios ejes lineales con
una longitud de carrera igual o superior a 4 m; o una
"repetibilidad de posicionamiento unidireccional"
para las mandrinadoras de coordenadas igual o
inferior a (mejor que) 1,1 um en uno o varios ejes
lineales; y/o maquinas para perforacion profunda y
maquinas para tornear modificadas para perforacion
profunda, que tengan una capacidad maxima de
profundidad de perforaciéon superior a 5 m, y
componentes disefiados especialmente para ellas.
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Unicamente: Maquinas herramienta para fresado
que tengan cualquiera de las caracteristicas
siguientes: tres ejes lineales mas un eje de rotaciéon
que puedan coordinarse simultdneamente para el
control de contorneado, que posean cualquiera de
las caracteristicas siguientes: una repetibilidad de
posicionamiento unidireccional igual o inferior a
(mejor que) 0,9 um en uno o varios ejes lineales con
una longitud de carrera inferior a 1,0 m, o una
repetibilidad de posicionamiento unidireccional igual
o inferior a (mejor que) 1,1 ym en uno o varios ejes
lineales con una longitud de carrera igual o superior
a 1,0 m; con cinco o mas ejes que pueden
coordinarse simultineamente para "control de
contorneado” que tengan una ‘"repetibilidad de
posicionamiento unidireccional" igual o inferior a
(mejor que) 0,9 um en uno o varios ejes lineales con
una longitud de carrera inferior a 1,0 m con una
"repetibilidad de posicionamiento unidireccional"
igual o inferior a (mejor que) 1,4 ym en uno o varios
ejes lineales con una longitud de carrera igual o
superior a 1 m y menor de 4 m, o una "repetibilidad
de posicionamiento unidireccional” igual o inferior a
(mejor que) 6,0 um en uno o varios ejes lineales con
una longitud de carrera igual o superior a 4 m; una
"repetibilidad de posicionamiento unidireccional"
para las mandrinadoras de coordenadas igual o
inferior a (mejor que) 1,1 ym en uno o varios ejes
lineales.; o fresadoras simples con desplazamiento
axial periédico radial y desplazamiento axial
periodico longitudinal del husillo inferiores a 0,0004
mm TIR; y desviacién angular del movimiento del
carro (guifiada, cabeceo y balanceo) inferior a 2
segundos de arco, TIR de mas de 300 mm de
avance.
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8459.21.02 De control numérico.
00 | De control numérico.
8459.31.01 De control numérico.
00 | De control numérico.

Unicamente: Maquinas herramienta para fresado
que tengan cualquiera de las caracteristicas
siguientes: tres ejes lineales mas un eje de rotacién
que puedan coordinarse simultdneamente para el
control de contorneado, que posean cualquiera de
las caracteristicas siguientes: una repetibilidad de
posicionamiento unidireccional igual o inferior a
(mejor que) 0,9 um en uno o varios ejes lineales con
una longitud de carrera inferior a 1,0 m, o una
repetibilidad de posicionamiento unidireccional igual
o inferior a (mejor que) 1,1 ym en uno o varios ejes
lineales con una longitud de carrera igual o superior
a 1,0 m; con cinco o mas ejes que pueden
coordinarse simultineamente para "control de
contorneado” que tengan una ‘repetibilidad de
posicionamiento unidireccional” igual o inferior a
(mejor que) 0,9 um en uno o varios ejes lineales con
una longitud de carrera inferior a 1,0 m con una
"repetibilidad de posicionamiento unidireccional”
igual o inferior a (mejor que) 1,4 ym en uno o varios
ejes lineales con una longitud de carrera igual o
superior a 1 m y menor de 4 m, o una "repetibilidad
de posicionamiento unidireccional" igual o inferior a
(mejor que) 6,0 um en uno o varios ejes lineales con
una longitud de carrera igual o superior a 4 m; una
"repetibilidad de posicionamiento unidireccional"
para las mandrinadoras de coordenadas igual o
inferior a (mejor que) 1,1 um en uno o varios ejes
lineales.; o fresadoras simples con desplazamiento
axial periodico radial y desplazamiento axial
periédico longitudinal del husillo inferiores a 0,0004
mm TIR; y desviaciéon angular del movimiento del
carro (guifada, cabeceo y balanceo) inferior a 2
segundos de arco, TIR de mas de 300 mm de
avance.
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Unicamente: Maquinas herramienta para fresado
que tengan cualquiera de las caracteristicas
siguientes: tres ejes lineales mas un eje de rotacién
que puedan coordinarse simultdneamente para el
control de contorneado, que posean cualquiera de
las caracteristicas siguientes: una repetibilidad de
posicionamiento unidireccional igual o inferior a
(mejor que) 0,9 um en uno o varios ejes lineales con
una longitud de carrera inferior a 1,0 m, o una
repetibilidad de posicionamiento unidireccional igual
o inferior a (mejor que) 1,1 ym en uno o varios ejes
lineales con una longitud de carrera igual o superior
a 1,0 m; con cinco o mas ejes que pueden
coordinarse simultineamente para "control de
contorneado” que tengan una ‘repetibilidad de
posicionamiento unidireccional" igual o inferior a
(mejor que) 0,9 um en uno o varios ejes lineales con
una longitud de carrera inferior a 1,0 m con una
"repetibilidad de posicionamiento unidireccional"
igual o inferior a (mejor que) 1,4 ym en uno o varios
ejes lineales con una longitud de carrera igual o
superior a 1 m y menor de 4 m, o una "repetibilidad
de posicionamiento unidireccional” igual o inferior a
(mejor que) 6,0 um en uno o varios ejes lineales con
una longitud de carrera igual o superior a 4 m; una
"repetibilidad de posicionamiento unidireccional"
para las mandrinadoras de coordenadas igual o
inferior a (mejor que) 1,1 um en uno o varios ejes
lineales.; o fresadoras simples con desplazamiento
axial periédico radial y desplazamiento axial
periédico longitudinal del husillo inferiores a
0,000 mm TIR; y desviacion angular del
movimiento del carro (guifiada, cabeceo y balanceo)
inferior a 2 segundos de arco, TIR de mas de 300
mm de avance.

8459.51.01 De control numérico.
00 | De control numérico.

8459.61.01 De control numérico.
00 | De control numérico.

Unicamente: Maquinas herramienta para fresado
que tengan cualquiera de las caracteristicas
siguientes: tres ejes lineales mas un eje de rotacion
que puedan coordinarse simultdneamente para el
control de contorneado, que posean cualquiera de
las caracteristicas siguientes: una repetibilidad de
posicionamiento unidireccional igual o inferior a
(mejor que) 0,9 pm en uno o varios ejes lineales con
una longitud de carrera inferior a 1,0 m, o una
repetibilidad de posicionamiento unidireccional igual
o inferior a (mejor que) 1,1 ym en uno o varios ejes
lineales con una longitud de carrera igual o superior
a 1,0 m; con cinco o mas ejes que pueden
coordinarse simultineamente para "control de
contorneado” que tengan una ‘repetibilidad de
posicionamiento unidireccional” igual o inferior a
(mejor que) 0,9 pm en uno o varios ejes lineales con
una longitud de carrera inferior a 1,0 m con una
"repetibilidad de posicionamiento unidireccional”
igual o inferior a (mejor que) 1,4 um en uno o varios
ejes lineales con una longitud de carrera igual o
superior a 1 m y menor de 4 m, o una "repetibilidad
de posicionamiento unidireccional” igual o inferior a
(mejor que) 6,0 um en uno o varios ejes lineales con
una longitud de carrera igual o superior a 4 m; una
"repetibilidad de posicionamiento unidireccional"
para las mandrinadoras de coordenadas igual o
inferior a (mejor que) 1,1 um en uno o varios ejes
lineales.; o fresadoras simples con desplazamiento
axial periodico radial y desplazamiento axial
periodico longitudinal del husillo inferiores a
0,000 mm TIR; y desviacion angular del
movimiento del carro (guifiada, cabeceo y balanceo)
inferior a 2 segundos de arco, TIR de mas de
300 mm de avance.
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Unicamente: Maquinas herramienta para fresado
que tengan cualquiera de las caracteristicas
siguientes: tres ejes lineales mas un eje de rotacién
que puedan coordinarse simultdneamente para el
control de contorneado, que posean cualquiera de
las caracteristicas siguientes: una repetibilidad de
posicionamiento unidireccional igual o inferior a
(mejor que) 0,9 um en uno o varios ejes lineales con
una longitud de carrera inferior a 1,0 m, o una
repetibilidad de posicionamiento unidireccional igual
o inferior a (mejor que) 1,1 ym en uno o varios ejes
lineales con una longitud de carrera igual o superior
a 1,0 m; con cinco o mas ejes que pueden
coordinarse simultineamente para "control de
contorneado” que tengan una ‘repetibilidad de
posicionamiento unidireccional" igual o inferior a
(mejor que) 0,9 um en uno o varios ejes lineales con
una longitud de carrera inferior a 1,0 m con una
"repetibilidad de posicionamiento unidireccional"
igual o inferior a (mejor que) 1,4 um en uno o varios
ejes lineales con una longitud de carrera igual o
superior a 1 m y menor de 4 m, o una "repetibilidad
de posicionamiento unidireccional” igual o inferior a
(mejor que) 6,0 um en uno o varios ejes lineales con
una longitud de carrera igual o superior a 4 m; una
"repetibilidad de posicionamiento unidireccional"
para las mandrinadoras de coordenadas igual o
inferior a (mejor que) 1,1 um en uno o varios ejes
lineales.; o fresadoras simples con desplazamiento
axial periédico radial y desplazamiento axial
periddico longitudinal del husillo inferiores a 0,0004
mm TIR; y desviaciéon angular del movimiento del
carro (guifada, cabeceo y balanceo) inferior a 2
segundos de arco, TIR de mas de 300 mm de
avance.

Unicamente: Maquinas herramienta para rectificado
que tengan cinco o mas ejes que puedan
coordinarse simultaneamente para el control de
contorneado; una "repetibilidad de posicionamiento
unidireccional" igual o inferior a (mejor que) 1,1 pym
en uno o varios ejes lineales con una longitud de
carrera inferior a 1 m; una ‘"repetibilidad de
posicionamiento unidireccional” igual o inferior a
(mejor que) 1,4 um en uno o varios ejes lineales con
una longitud de carrera igual o superior a 1 my
menor de 4 m; o wuna ‘'repetibilidad de
posicionamiento unidireccional” igual o inferior a
(mejor que) 6,0 um en uno o varios ejes lineales con
una longitud de carrera igual o superior a 4 m.
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8465.92.04 Maquinas de cepillar; maquinas de fresar
o moldurar.
99 | Las demas.
8460.12.02 De control numérico.
01 Con superficie de trabajo hasta 176 mm,
por 475 mm.
99 | Las demas.
Maquinas de rectificar sin centro, de
8460.22.01 L.
control numérico.
00 Maquinas de rectificar sin centro, de control

numeérico.

Unicamente: Maquinas herramienta para rectificado
que tengan cualquiera de las siguientes
caracteristicas: una "repetibilidad de
posicionamiento unidireccional" igual o inferior a
(mejor que) 1,1 ym en uno o varios ejes lineales; y
tres o mas ejes que puedan coordinarse
simultaneamente para el control de contorneado; o
cinco o mas ejes que puedan coordinarse
simultaneamente para el control de contorneado.
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Las demas maquinas de rectificar
8460.23.05 superficies  cilindricas, de control
numérico.
Para bujes y cojinetes de biela, de un
01 husillo, con peso igual o inferior a 290 kg
con motor hasta Y2 CP y capacidad de 9| . . VYT . e
hasta 119.5 mm para el rectificado. Unicamente: Maqumas. herramienta para réctlflcado
que tengan cualquiera de las siguientes
Para valvulas de motores de explosion o | caracteristicas: una "repetibilidad de
combustién interna, con peso igual o inferior | posicionamiento unidireccional” igual o inferior a
02 | a 108 kg, motor eléctrico hasta %2 CP y [ (mejor que) 1,1 ym en uno o varios ejes lineales; y
capacidad de 5.56 hasta 14.29 mm para el [tres o0 mas ejes que puedan coordinarse
rectificado. simultaneamente para el control de contorneado; o
Para cilindros de motores de explosién o de cinco o mas ejes que puedan coordinarse
o . simultaneamente para el control de contorneado.
combustién interna, de un husillo, con motor
03 hasta de % de CP y capacidad de 66.80
hasta 134.14 mm de diametro, incluso con
pedestal o montadas sobre banco
neumatico.
99 | Las demas.
8460.24.02 Las demas, de control numérico. Unicamente: Maquinas herramienta para rectificado
Para tapas de bielas y monoblocks de un que te,”ga” cualquiera  de I‘as” siguientes
. . caracteristicas: una "repetibilidad de
husillo, aun cuando tengan cuchillas, con o . o . : o
. N posicionamiento unidireccional” igual o inferior a
01 | peso igual o inferior a 83 kg, con motor ) . .
eléctrico, hasta 2 CP, y piedra abrasiva (mejor que) ,1'1 “n,q €n uno o varios ejes I|nee?|es; y
hasta 177.8 mm, de diametro. tr.es 0 mas ejes que puedan coordinarse
simultaneamente para el control de contorneado; o
99 | Las demas. cinco o mas ejes que puedan coordinarse
simultaneamente para el control de contorneado.
8464.20.01 Maquinas de amolar o pulir. Unicamente: Maquinas herramienta para rectificado
que tengan cualquiera de las siguientes
caracteristicas: una "repetibilidad de
posicionamiento unidireccional" igual o inferior a
(mejor que) 1,1 ym en uno o varios ejes lineales; y
00 | Maquinas de amolar o pulir. tres o mas ejes que puedan coordinarse
simultaneamente para el control de contorneado; o
cinco o mas ejes que puedan coordinarse
simultaneamente para el control de contorneado.
8465.93.02 Maquinas de amolar, lijar o pulir. Unicamente: Maquinas herramienta para rectificado
que tengan cualquiera de las siguientes
caracteristicas: una "repetibilidad de
posicionamiento unidireccional” igual o inferior a
(mejor que) 1,1 ym en uno o varios ejes lineales; y
99 | Las demas. tres o mas ejes que puedan coordinarse
simultaneamente para el control de contorneado; o
cinco o mas ejes que puedan coordinarse
simultaneamente para el control de contorneado.
8456.30.01 Que operen por electroerosion. Unicamente: Maquinas de electroerosion (EDM) de

00

Que operen por electroerosion.

tipo distinto al de hilo que tengan dos o mas ejes de
rotacion que puedan coordinarse simultaneamente
para el control de contorneado.
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8424.30.99

Los demés.

99

Los demas.

Maquinas o aparatos para limpieza por
chorro de agua fria y/o sobrecalentada,
incluso con dispositivos para esparcir
arenas, polvos o liquidos compatibles con
agua.

Unicamente: Maquinas herramienta para el
arranque de metales, materiales ceramicos o
materiales compuestos (composites), que cumplan
todo lo siguiente: que eliminen material por alguno
de los siguientes medios: a) chorros de agua o de
otros liquidos, incluidos los que utilizan aditivos
abrasivos; b) Haz electronico; o ¢) Haz laser; y estén
dotadas de dos o mas ejes rotativos y cumplan todo
con lo siguiente: puedan coordinarse
simultaneamente para el control del contorneado; y
una exactitud de posicionamiento inferior a 0,003°.

8424.89.99

Los demas.

99

Los demas.

Unicamente: Maquinas herramienta para el
arranque de metales, materiales ceramicos o
materiales compuestos (composites), que cumplan
todo lo siguiente: que eliminen material por alguno
de los siguientes medios: a) chorros de agua o de
otros liquidos, incluidos los que utilizan aditivos
abrasivos; b) Haz electrénico; o ¢) Haz laser; y estén
dotadas de dos o mas ejes rotativos y cumplan todo
con lo siguiente: puedan coordinarse
simultaneamente para el control del contorneado; y
una exactitud de posicionamiento inferior a 0,003°.

8456.11.02

Que operen mediante laser.

99

Los demas.

Unicamente: Maquinas herramienta para el
arranque de metales, materiales ceramicos o
materiales compuestos (composites), que eliminen
material por alguno de los siguientes medios: Haz
electrénico; o Haz laser; y estén dotadas de dos o
mas ejes rotativos y cumplan con lo siguiente:
puedan coordinarse simultdneamente para el control
del contorneado; y una exactitud de posicionamiento
inferior a (mejor que) 0,003°.

8456.12.02

Que operen mediante otros haces de luz
o de fotones.

99

Los demas.

Unicamente: Maquinas herramienta para el
arranque de metales, materiales ceramicos o
materiales compuestos (composites), que eliminen
material por alguno de los siguientes medios: Haz
electrénico; o Haz laser; y estén dotadas de dos o
mas ejes rotativos y cumplan con lo siguiente:
puedan coordinarse simultaneamente para el control
del contorneado; y una exactitud de posicionamiento
inferior a (mejor que) 0,003°.

8456.40.01

Que operen mediante chorro de plasma.

00

Que operen mediante chorro de plasma.

Unicamente: Maquinas herramienta para el
arranque de metales, materiales ceramicos o
materiales compuestos (composites), que eliminen
material por alguno de los siguientes medios: Haz
electrénico; o Haz laser; y estén dotadas de dos o
mas ejes rotativos y cumplan con lo siguiente:
puedan coordinarse simultdneamente para el control
del contorneado; y una exactitud de posicionamiento
inferior a (mejor que) 0,003°.

8456.50.01

Maquinas para cortar por chorro de
agua.

00

Maquinas para cortar por chorro de agua.

Unicamente: Maquinas herramienta para el
arranque de metales, materiales ceramicos o
materiales compuestos (composites), que eliminen
material por alguno de los siguientes medios: Haz
electrénico; o Haz laser; y estén dotadas de dos o
mas ejes rotativos y cumplan con lo siguiente:
puedan coordinarse simultdneamente para el control
del contorneado; y una exactitud de posicionamiento
inferior a (mejor que) 0,003°.
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8456.90.99

Las demas.

Las demas.

Unicamente: Maquinas herramienta para el
arranque de metales, materiales ceramicos o
materiales compuestos (composites), que eliminen
material por alguno de los siguientes medios: Haz
electrénico; o Haz laser; y estén dotadas de dos o
mas ejes rotativos y cumplan con lo siguiente:
puedan coordinarse simultdneamente para el control
del contorneado; y una exactitud de posicionamiento
inferior a (mejor que) 0,003°.

8466.93.99

Las demas.

Las demas.

Unicamente: Partes y componentes de maquinas
para perforaciéon profunda y maquinas para tornear
modificadas para perforaciéon profunda, que tengan
una capacidad maxima de profundidad de
perforacién superior a 5 m, y componentes
disefiados especialmente para ellas.

Grupo 2.B.2

Maquinas herramienta de acabado 6ptico con control numérico, equipado para la eliminaciéon de
material de modo selectivo a fin de producir superficies dpticas no esféricas, que cumplan todo lo

siguiente:

a. Acabado de la forma inferior a (mejor que) 1.0 micras;
b. Acabado con una rugosidad inferior a (mejor que) 100 nm rms.:

c. Cuatro o mas ejes que puedan coordinarse simultdneamente para el control de
contorneado; y

d. Que utilicen uno cualquiera de los siguientes procesos:

1. Acabado magnetorreélico (MRF);

2. Acabado electrorreolégico (ERF);

3. Acabado por haz de particulas energéticas;

4. Acabado mediante herramienta con membrana inflable;

5. Acabado por chorro de fluido.
Notas técnicas:
A los efectos de 2.B.2:
1. MRF es un proceso de eliminacién de material mediante un fluido abrasivo magnético
cuya viscosidad se controla por medio de un campo magnético;
2. ERF es un proceso de eliminacion de material mediante un fluido abrasivo cuya
viscosidad se controla por medio de un campo eléctrico;
3. El acabado por haz de particulas energéticas utiliza plasmas de atomos reactivos (RAP
por sus siglas en inglés) o haces de iones para eliminar material de modo selectivo;
4. El acabado mediante herramienta con membrana inflable es un procedimiento en el que
se emplea una membrana presurizada que se deforma para entrar en contacto con una
pequena superficie de la pieza;
5. El acabado por chorro de fluido utiliza un chorro de liquido para la eliminacién de material.

Fraccion

Arancelaria/NICO

Descripcion Acotacion

8461.90.99

Las demas. Unicamente: Maquinas herramienta de acabado

=

optico con control numérico equipadas para la
eliminacién de material de modo selectivo a fin de
producir superficies O6pticas no esféricas, que
cumplan todo lo siguiente: acabado de la forma
inferior a 1,0 micra; acabado con una rugosidad
inferior a 100 nm RMS; cuatro o mas ejes que

De control numérico. puedan coordinarse simultaneamente para el control

de contorneado; y que utilicen uno cualquiera de los
siguientes procesos: acabado magnetorredlico
(MRF); acabado electrorreolégico (ERF); acabado
por haz de particulas energéticas; acabado
mediante herramienta con membrana inflable;
acabado por chorro de fluido.
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Grupo 2.B.3

Maquinas herramienta de control numérico disefiadas especialmente el rasurado, acabado,
esmerilado o rectificado de engranajes rectos endurecidos (Rc= 40 o mas), de dentado
helicoidal y de doble hélice que retinan todas las caracteristicas siguientes:

a. Un diametro de paso superior a 1.250 mm;

b. Una anchura de diente del 15% de diametro de paso o mayor; y

c. Acabados con calidad igual o superior al nivel AGMA (American Gear Manufacturers
Asociation) 14 (equivalente a ISO 1328 clase 3) o superior.

Fraccion
Arancelaria/NICO

Descripcion

Acotacion

8461.40.01

Maquinas de tallar o acabar engranajes.

00

Maquinas de tallar o acabar engranajes.

Unicamente: Maquinas herramienta de control
numérico disefiadas especialmente el rasurado,
acabado, esmerilado o rectificado de engranajes
rectos endurecidos (Rc= 40 o mas), de dentado
helicoidal y de doble hélice que reunan todas las
caracteristicas siguientes: Un diametro de paso
superior a 1.250 mm; Una anchura de diente del
15% de didmetro de paso o mayor; y Acabados con
calidad igual o superior al nivel AGMA (American
Gear Manufacturers Asociation) 14 (equivalente a
1ISO 1328 clase 3) o superior.

8466.10.99

Los demés.

01

Reconocibles como concebidos
exclusivamente para rectificadoras de los
productos metalicos.

Unicamente: Maquinas herramienta de control
numérico disefiadas especialmente el rasurado,
acabado, esmerilado o rectificado de engranajes
rectos endurecidos (Rc= 40 o mas), de dentado
helicoidal y de doble hélice que reunan todas las
caracteristicas siguientes: Un didmetro de paso
superior a 1.250 mm; Una anchura de diente del
15% de diametro de paso o mayor; y Acabados con
calidad igual o superior al nivel AGMA (American
Gear Manufacturers Asociation) 14 (equivalente a
1ISO 1328 clase 3) o superior.

8466.20.02

Portapiezas.

01

Reconocibles como concebidas
exclusivamente para rectificadoras de
productos metalicos.

Unicamente: Maquinas herramienta de control
numérico disefiadas especialmente el rasurado,
acabado, esmerilado o rectificado de engranajes
rectos endurecidos (Rc= 40 o mas), de dentado
helicoidal y de doble hélice que reunan todas las
caracteristicas siguientes: Un diametro de paso
superior a 1.250 mm; Una anchura de diente del
15% de diametro de paso o mayor; y Acabados con
calidad igual o superior al nivel AGMA (American
Gear Manufacturers Asociation) 14 (equivalente a
1ISO 1328 clase 3) o superior.

8466.93.99

Las demas.

02

Reconocibles como concebidas
exclusivamente para rectificadoras de
productos metalicos.

Unicamente: Maquinas herramienta de control
numérico disefiadas especialmente el rasurado,
acabado, esmerilado o rectificado de engranajes
rectos endurecidos (Rc= 40 o mas), de dentado
helicoidal y de doble hélice que reunan todas las
caracteristicas siguientes: Un diametro de paso
superior a 1.250 mm; Una anchura de diente del
15% de diametro de paso o mayor; y Acabados con
calidad igual o superior al nivel AGMA (American
Gear Manufacturers Asociation) 14 (equivalente a
1ISO 1328 clase 3) o superior.
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8542.31.03

Procesadores y controladores, incluso | Unicamente: Maquinas herramienta de control
combinados con memorias, | numérico disefiadas especialmente el rasurado,
convertidores, circuitos l6gicos, | acabado, esmerilado o rectificado de engranajes
amplificadores, relojes y circuitos de | rectos endurecidos (Rc= 40 o mas), de dentado
sincronizacién, u otros circuitos. helicoidal y de doble hélice que reunan todas las

99

caracteristicas siguientes: Un diametro de paso
superior a 1.250 mm; Una anchura de diente del
. 15% de didmetro de paso o mayor; y Acabados con
Los demas. calidad igual o superior al nivel AGMA (American
Gear Manufacturers Asociation) 14 (equivalente a
1ISO 1328 clase 3) o superior.

8537.10.99

Los demas. Unicamente: Maquinas herramienta de control

99

numérico disefiadas especialmente el rasurado,
acabado, esmerilado o rectificado de engranajes
rectos endurecidos (Rc= 40 o mas), de dentado
helicoidal y de doble hélice que reunan todas las
. caracteristicas siguientes: Un diametro de paso
Los demas. superior a 1.250 mm; Una anchura de diente del
15% de didametro de paso o mayor; y Acabados con
calidad igual o superior al nivel AGMA (American
Gear Manufacturers Asociation) 14 (equivalente a
1ISO 1328 clase 3) o superior.

8542.32.02

Memorias. Unicamente: Maquinas herramienta de control

99

numérico disefiadas especialmente el rasurado,
acabado, esmerilado o rectificado de engranajes
rectos endurecidos (Rc= 40 o mas), de dentado
helicoidal y de doble hélice que retnan todas las
. caracteristicas siguientes: Un diametro de paso
Los demas. superior a 1.250 mm; Una anchura de diente del
15% de diametro de paso o mayor; y Acabados con
calidad igual o superior al nivel AGMA (American
Gear Manufacturers Asociation) 14 (equivalente a
1ISO 1328 clase 3) o superior.

8542.39.99

Los demés. Unicamente: Maquinas herramienta de control

99

numérico disefiadas especialmente el rasurado,
acabado, esmerilado o rectificado de engranajes
rectos endurecidos (Rc= 40 o mas), de dentado
helicoidal y de doble hélice que reunan todas las
. caracteristicas siguientes: Un diametro de paso
Los demas. superior a 1.250 mm; Una anchura de diente del
15% de didmetro de paso o mayor; y Acabados con
calidad igual o superior al nivel AGMA (American
Gear Manufacturers Asociation) 14 (equivalente a
1ISO 1328 clase 3) o superior.

Grupo 2.B.4

Prensas isostaticas en caliente, que tengan todas las caracteristicas siguientes, y los componentes
y accesorios disefados especialmente para ellas:

a. Un ambiente térmico controlado dentro de la cavidad cerrada y una céamara con un
diametro interior igual o superior a 406 mm; y

b. Cualquiera de las caracteristicas siguientes:
1. Capacidad para desarrollar una presion de trabajo maxima superior a 207 MPa;
2. Ambiente térmico controlado superior a 1,773 K (1,500 °C); o

3. Capacidad para efectuar impregnacion con hidrocarburos y eliminar las sustancias
gaseosas de descomposicion resultantes.

Nota técnica:

La dimensién interior de la camara es la de la cavidad de trabajo en la que se generan
la temperatura y la presiéon de trabajo y no incluye el utillaje de sujecién. Dicha
dimension sera bien la del diametro interior de la camara de presioén bien la del diametro
interior de la camara aislada del horno, y concretamente la menor de ambas, en funcién
de cual de las camaras esté situada en el interior de la otra.

N.B.: Para matrices, moldes y herramientas disefiados especialmente véanse 1.B.3,
9.B.9 y ML18 de la Lista de Municiones.
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Fraccion
Arancelaria/NICO

Descripcion

Acotacion

8462.99.99

Las demas.

99

Las demas.

Unicamente: Prensas isostaticas en caliente, que
tengan todas las caracteristicas siguientes, y los
componentes y accesorios disefiados especialmente
para ellas: un ambiente térmico controlado dentro de
la cavidad cerrada y una camara con un didmetro
interior igual o superior a 406 mm; y cualquiera de
las caracteristicas siguientes: capacidad para
desarrollar una presién de trabajo maxima superior
a 207 MPa; ambiente térmico controlado superior a
1 773 K (1 500 °C); o capacidad para efectuar
impregnacion con hidrocarburos y eliminar las
sustancias gaseosas de descomposicion
resultantes.

8466.94.99

Las demas.

00

Las demas.

Unicamente: Prensas isostaticas en caliente, que
tengan todas las caracteristicas siguientes, y los
componentes y accesorios disefiados especialmente
para ellas: un ambiente térmico controlado dentro de
la cavidad cerrada y una camara con un diametro
interior igual o superior a 406 mm; y cualquiera de
las caracteristicas siguientes: capacidad para
desarrollar una presién de trabajo maxima superior
a 207 MPa; ambiente térmico controlado superior a
1 773 K (1 500 °C); o capacidad para efectuar
impregnaciéon con hidrocarburos y eliminar las
sustancias gaseosas de descomposicion
resultantes.

8480.49.99

Los demas.

99

Los demas.

Unicamente: Prensas isostaticas en caliente, que
tengan todas las caracteristicas siguientes, y los
componentes y accesorios disefiados especialmente
para ellas: un ambiente térmico controlado dentro de
la cavidad cerrada y una camara con un diametro
interior igual o superior a 406 mm; y cualquiera de
las caracteristicas siguientes: capacidad para
desarrollar una presién de trabajo maxima superior
a 207 MPa; ambiente térmico controlado superior a
1 773 K (1 500 °C); o capacidad para efectuar
impregnacién con hidrocarburos y eliminar las
sustancias gaseosas de descomposicion
resultantes.

8514.40.02

Los demas aparatos para tratamiento
térmico de materias por induccién o
pérdidas dieléctricas.

99

Los demas.

Unicamente: Prensas isostaticas en caliente, que
tengan todas las caracteristicas siguientes, y los
componentes y accesorios disefiados especialmente
para ellas: un ambiente térmico controlado dentro de
la cavidad cerrada y una cdmara con un didametro
interior igual o superior a 406 mm; y cualquiera de
las caracteristicas siguientes: capacidad para
desarrollar una presién de trabajo maxima superior
a 207 MPa; ambiente térmico controlado superior a
1 773 K (1 500 °C); o capacidad para efectuar
impregnacién con hidrocarburos y eliminar las
sustancias gaseosas de descomposicion
resultantes.
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8537.10.99

Los demas. Unicamente: Prensas isostaticas en caliente, que

99

tengan todas las caracteristicas siguientes, y los
componentes y accesorios disefiados especialmente
para ellas: un ambiente térmico controlado dentro de
la cavidad cerrada y una camara con un diametro
interior igual o superior a 406 mm; y cualquiera de
. las caracteristicas siguientes: capacidad para
Los demas. desarrollar una presién de trabajo maxima superior
a 207 MPa; ambiente térmico controlado superior a
1 773 K (1 500 °C); o capacidad para efectuar
impregnacién con hidrocarburos y eliminar las
sustancias gaseosas de descomposicion
resultantes.

Grupo 2.B.5

Equipos disefiados especialmente para el depdsito, proceso y control durante el proceso, de
revestimientos, recubrimientos y modificaciones de superficies inorganicas, segun se indica, para
sustratos especificados no electrénicos, por los procedimientos que se especifican en la columna
2, por los procedimientos que se muestran en la columna 1 de la tabla que figura en 2.E.3.f,, y los
componentes de manejo automatico, posicionamiento, manipulaciéon y control automatizados
disefiados especialmente para ellos:

a. Equipos de produccién para el depdsito quimico en fase de vapor (CVD por sus siglas en
inglés) que cumplan todo lo siguiente:

1. Un proceso modificado para uno de los tipos de depésito siguientes:

a. CVD pulsante;
b. Deposicién nuclearia térmica controlada (CNTD por sus siglas en inglés); o
c. CVD intensificado por plasma o asistido por plasma; y
2. Que tengan alguna de las caracteristicas siguientes:
a. Juntas rotatorias de alto vacio (igual o inferior a 0.01 Pa); o
b. Control del espesor del revestimiento in situ;

b. Equipos de produccion para la implantacion iénica que tengan corrientes de haz iguales o
superiores a 5 mA;

c. Equipos de produccién para el depésito fisico mediante vapor, con haz de electrones (EB-

PVD por sus siglas en inglés),que incorporen sistemas de alimentacion Clasificados a
mas de 80 kW y tengan alguna de las caracteristicas siguientes:

1. Sistema de control laser del nivel del bafio liquido que regule con precision la
velocidad de avance de los lingotes; o

2. Dispositivo de vigilancia de la velocidad controlado por ordenador, que funcione de
acuerdo con el principio de la fotoluminiscencia de los atomos ionizados en la
corriente en evaporacion para controlar la velocidad de depdsito de un
revestimiento que contenga dos o mas elementos;

d. Equipos de produccién para la pulverizaciéon de plasma que tengan cualquiera de las
caracteristicas siguientes:

1. Funcionamiento en atmdsfera controlada a baja presién (igual o inferior a 10 kPa,
medida por encima de la salida de la boquilla de la pistola y a una distancia
maxima de 300 mm de ésta) en una camara de vacio capaz de evacuar hasta
0.01 Pa antes del proceso de pulverizacion; o

2. Control del espesor del revestimiento in situ;

e. Equipos de producciéon para el depdsito por pulverizacion catédica capaces de producir
densidades de corriente iguales o superiores a 0.1 mA/mm? a una velocidad de
deposito igual o superior a 15 micras/h;

f. Equipos de produccién para el depdsito por arco catédico, dotados de una reticula de
electroimanes para el control de la direccién del punto de arco en el catodo;

g. Equipos de produccion para la implantacién iénica que permitan la medicién in situ de una
de las caracteristicas siguientes:

1. Espesor del revestimiento sobre el sustrato y control de la velocidad; o

2. Caracteristicas opticas.

Nota:

2.B.5.a., 2.B.5.b., 2.B.5.e., 2B.5.f. y 2.B.5.g no somete a control los equipos para
depdsito quimico en fase de vapor, de arco catédico, depdsito por pulverizacion
catédica, sedimentacion iénica o implantacion ibnica, disefiados especialmente para
herramientas de corte o de mecanizado.

Fraccién
Arancelaria/NICO

Descripcion Acotacion

8419.89.99

Los demas. Unicamente: Equipos de produccién para el

99

depdsito quimico en fase de vapor (CVD) que
cumplan todo lo siguiente: a) un proceso modificado
para uno de los tipos de depdsito siguientes: CVD
pulsante, deposicion nuclearia térmica controlada
Los demas. (CNTD), o CVD intensificado por plasma o asistido
por plasma; y b) que tengan alguna de las
caracteristicas siguientes: juntas rotatorias de alto
vacio (igual o inferior a 0,01 Pa), o control del
espesor del revestimiento in situ.
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Maquinas y aparatos para la fabricacion
8486.20.03 de dispositivos semiconductores o] .
circuitos electrénicos integrados. Unicamente: Equipos de produccion para la
implantacién i6nica que tengan corrientes de haz

Maquinas y aparatos para la fabricacion de | iguales o superiores a 5 mA.

00 | dispositivos semiconductores o circuitos
electrénicos integrados.

8543.70.99 Los demas. Unicamente: Equipos de produccion para el
depdsito quimico en fase de vapor (CVD); equipos
de producciéon para el depdsito fisico mediante
vapor, con haz de electrones (EB-PVD), que
incorporen sistemas de alimentacion tasados a mas
de 80 kW; equipos de produccién para la
pulverizacion de plasma; equipos de produccion
para el depdsito por pulverizacién catddica capaces
de producir densidades de corriente iguales o

99 | Los demas. superiores a 0,1 mA/mm2 a una velocidad de
deposito igual o superior a 15 micras/h; equipos de
produccion para el depodsito por arco catédico,
dotados de una reticula de electroimanes para el
control de la direccion del punto de arco en el
catodo; y equipos de produccién para la
implantacion iénica, en los términos descritos en el
Grupo 2.B.5

8543.90.99 Las demas. Unicamente: componentes de manejo automatico,
posicionamiento, manipulacion y control

00 | Las demas. automatizados disefiados especialmente para los
equipos comprendidos en el Grupo 2.B.5.

Grupo 2.B.6

Sistemas, equipos, unidades de realimentacion de posicion y conjuntos electrénicos de control
dimensional o de medida, segun se indica:

a.

Maquinas de medida de coordenadas (CMM por sus siglas en inglés) controladas por

ordenador, o bien por control numérico, que tengan un error maximo tolerado tridimensional
(volumétrico) de medida de la longitud (Eoemr) en cualquier punto dentro del régimen de
funcionamiento de la maquina (es decir, dentro de la longitud de los ejes) igual o inferior a
(mejor que) (1,7 + L/1 000) um (donde L es la longitud medida expresada en mm), segun la
norma ISO 10360-2 (2009);

b.

Se comparara, con el umbral de 1,7 + L/1 000 um, el EO,EMT de la configuracion mas
precisa de la maquina de medida de coordenadas segun la especificacién del fabricante
(p. €j., el mejor de los elementos siguientes: sonda, longitud de la aguja, parametros de
movimiento o entorno), y con todas las compensaciones disponibles.

Sistemas o instrumentos de medida del desplazamiento lineal, unidades de

realimentacion de posicion lineal y conjuntos electrénicos de control dimensional o de
medida, segun se indica:

Nota: Los interferémetros y los sistemas que midan los codificadores Oopticos y
contengan un laser solo estan especificados en 2.B.6.b.3.

1. Sistemas de medida del tipo sin contacto que tengan una resolucién igual o inferior a
(mejor que) 0.2 um dentro de un rango de medicion igual o inferior a 0,2 mm
Nota técnica

1. A los efectos de 2.B.6.b.1., los sistemas de medicién de tipo sin contacto estan
disefiados para medir la distancia entre la sonda y el objeto medido a lo largo de un solo
vector, donde la sonda o el objeto medido estan en movimiento.

2. A los efectos de 2.B.6.b.1., rango de medicion significa la distancia minima y méaxima
entre la distancia de trabajo.

2. Unidades de retroalimentacion de posicion lineal, disefiadas especialmente para
maquinas herramienta y que tengan una precision global inferior a (mejor que) [800 + (600
x L /1,000)] nm (siendo L igual a la longitud efectiva en mm);

3. Sistemas de medicién que tengan todo lo siguiente:
a. Que contengan un laser;
b. Una resolucion, en toda la escala, igual o inferior a (mejor que) 0.200 nm; y
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c. Capaz de alcanzar una incertidumbre de medicién igual o inferior a (mejor que) (1.6 +
L / 2,000) nm (donde L es la longitud medida expresada en mm) en cualquier punto
dentro de un intervalo de medida, una vez compensado el indice de refraccion del aire y
medida a lo largo de un periodo de 30 segundos a una temperatura de 20 + 0.01 °C, o

Nota técnica

A los propésitos de 2.B.6.b., la resolucién es el incremento minimo de un dispositivo de
medicién; en instrumentos digitales, el bit menos significativo.
4. Conjuntos electrénicos disefiados especialmente para proporcionar capacidad de
retroalimentacion en los sistemas especificados en 2.B.6.b.3.
2.B.6.c. Unidades de realimentacion de posicion rotatoria, especialmente disefiadas para
maquinas herramienta o instrumentos de medida del desplazamiento angular y que tengan una
precision de posicién angular igual o inferior a (mejor que) 0.9 segundos de arco;
Nota: 2.B.6.c. no somete a control los instrumentos 6pticos, como los autocolimadores,, que
utilicenn luz colimada (por ejemplo, luz laser) para detectar el desplazamiento angular de un

espejo.

d. Equipos para medir la rugosidad de superficie (incluidos los defectos superficiales),
midiendo la dispersion 6ptica con una sensibilidad de 0.5 nm o inferior (mejor).

Nota: 2.B.6. Incluye maquinas herramientas, distintas a las especificadas en 2.B.1., que
pueden utilizarse como maquinas de medicién si cumplen o exceden los criterios
especificados para la funcion de las maquinas de medicion.

Fraccién
Arancelaria/NICO

Descripcién

Acotacion

9031.49.99

Los demés.

01

Instrumentos de medicion de coordenadas.

Unicamente: Maquinas de medida de coordenadas
(CMM por sus siglas en inglés) controladas por
ordenador, o bien por control numérico, que tengan
un  error maximo tolerado tridimensional
(volumétrico) de medida de la longitud (EQ,EMT) en
cualquier punto dentro del régimen de
funcionamiento de la maquina (es decir, dentro de la
longitud de los ejes) igual o inferior a (mejor que)
(1,7 + L/1 000) pm (donde L es la longitud medida
expresada en mm), segun la norma ISO 10360-2
(2009).

9031.80.99

Los demas.

99

Los demas.

Unicamente: Sistemas o instrumentos de medida
del desplazamiento  lineal, unidades  de
realimentacion de posicion lineal y conjuntos
electronicos de control dimensional o de medida,
segun se indica: sistemas de medida del tipo sin
contacto que tengan una resolucién igual o inferior a
(mejor que) 0.2 um dentro de un rango de medicién
igual o inferior a 0,2 mm; unidades de
retroalimentacion de posicién lineal, disefiadas
especialmente para maquinas herramienta y que
tengan una precisiéon global inferior a (mejor que)
[800 + (600 x L / 1,000)] nm (siendo L igual a la
longitud efectiva en mm); sistemas de medicién que
tengan todo lo siguiente: que contengan un laser;
una resolucioén, en toda la escala, igual o inferior a
(mejor que) 0.200 nm; y capaz de alcanzar una
incertidumbre de medicién igual o inferior a (mejor
que) (1.6 + L / 2,000) nm (donde L es la longitud
medida expresada en mm) en cualquier punto
dentro de un intervalo de medida, una vez
compensado el indice de refraccion del aire y
medida a lo largo de un periodo de 30 segundos a
una temperatura de 20 + 0.01 °C, o conjuntos
electronicos  disefiados  especialmente  para
proporcionar capacidad de retroalimentaciéon en los
sistemas especificados en 2.B.6.b.3; unidades de
realimentacion de posicidn rotatoria, especialmente
disefiadas para maquinas herramienta o
instrumentos de medida del desplazamiento angular
y que tengan una precisiéon de posicion angular igual
o inferior a (mejor que) 0.9 segundos de arco.
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Grupo 2.B.7

Robots que tengan cualquiera de las caracteristicas siguientes y controladores y efectos
terminales disefiados especialmente para ellos:

a. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2017.

b. Estar disefiados especialmente para satisfacer las normas nacionales de seguridad
relativas a entornos de armamento potencialmente explosivo;

Nota: 2.B.7.b no somete a control los robots disefiados especialmente para cabinas de
pintura.

c. Estar disefados especialmente o tener las caracteristicas necesarias para resistir una
dosis de radiacion absorbida total superior a 5 x 10° Gy (silicio) sin degradacion operativa; o

d. Estar disefiados especialmente para trabajar a alturas superiores a 30,000 m.

Fraccién
Arancelaria/NICO

Descripcion Acotacion

8428.39.99

Los demés. Unicamente: Robots que tengan cualquiera de las

99

caracteristicas siguientes: estar  disefiados
especialmente para satisfacer las normas
nacionales de seguridad relativas a entornos de
armamento  potencialmente  explosivo;  estar
disefiados especialmente o tener las caracteristicas
Los demas. necesarias para resistir una dosis de radiacion
absorbida total superior a 5 x 10% Gy (silicio) sin
degradacion  operativa; o estar disefiados
especialmente para trabajar a alturas superiores a
30,000 m.

8428.90.99

Los demas. Unicamente: Robots que tengan cualquiera de las

99

caracteristicas siguientes: estar  disefiados
especialmente para satisfacer las normas
nacionales de seguridad relativas a entornos de
armamento  potencialmente  explosivo;  estar
disefiados especialmente o tener las caracteristicas
Los demés. necesarias para resistir una dosis de radiacion
absorbida total superior a 5 x 10% Gy (silicio) sin
degradacion  operativa; o estar disefiados
especialmente para trabajar a alturas superiores a
30,000 m.

8479.50.01

Robots industriales, no expresados ni | Unicamente: Robots que tengan cualquiera de las
comprendidos en otra parte. caracteristicas  siguientes: estar  disefiados

00

especialmente para satisfacer las normas
nacionales de seguridad relativas a entornos de
armamento  potencialmente  explosivo;  estar
disefiados especialmente o tener las caracteristicas
Robots industriales, no expresados ni| necesarias para resistir una dosis de radiacion
comprendidos en otra parte. absorbida total superior a 5 x 10 Gy (silicio) sin
degradacion  operativa; o estar disefiados
especialmente para trabajar a alturas superiores a
30,000 m.

8479.89.99

Los demés. Unicamente: Robots que tengan cualquiera de las

99

caracteristicas siguientes: estar  disefiados
especialmente para satisfacer las normas
nacionales de seguridad relativas a entornos de
armamento  potencialmente  explosivo;  estar
disefiados especialmente o tener las caracteristicas
Los demas. necesarias para resistir una dosis de radiacién
absorbida total superior a 5 x 10° Gy (silicio) sin
degradacion  operativa; o estar disefiados
especialmente para trabajar a alturas superiores a
30,000 m.
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8479.90.18 Partes. Unicamente: Robots que tengan cualquiera de las
caracteristicas siguientes: estar  disefiados
especialmente para satisfacer las normas
nacionales de seguridad relativas a entornos de
armamento  potencialmente  explosivo;  estar
disefiados especialmente o tener las caracteristicas

99 | Los demas. necesarias para resistir una dosis de radiacion
absorbida total superior a 5 x 10% Gy (silicio) sin
degradacion  operativa; o estar disefiados
especialmente para trabajar a alturas superiores a
30,000 m.

8537.10.99 Los demés. Unicamente: Controladores y efectores terminales
disefiados  especialmente  para los  robots

99 | Los demas. comprendidos en el Grupo 2.B.7.

Grupo 2.B.8
Mesas rotativas compuestas y husillos basculantes disefiados especialmente para maquinas
herramienta, segun se indica:
a. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2017
b. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2017
c. Mesas rotativas compuestas que retinan todas las caracteristicas siguientes:
1. Disefiadas para maquinas herramienta para torneado, fresado o rectificado; y
2. Dos ejes de rotacion disefiados para ser coordinados simultdneamente para el control de
contorneado;
Nota Técnica:
Una mesa rotativa compuesta es una mesa que permite a la pieza girar e inclinarse alrededor de
dos ejes no paralelos.
d. Husillos basculantes que retnan todas las caracteristicas siguientes:
1. Disefiados para maquinas herramienta de torneado, fresado o rectificado; y
2. Disefiados para ser coordinados simultaneamente para el control de contorneado.
Fraccion L o
. Descripcion Acotacion

Arancelaria/NICO

8466.91.01 Para maquinas de la partida 84.64. Unicamente: Mesas rotativas compuestas que
estén disefiadas para maquinas herramienta para
torneado, fresado o rectificado; y con dos ejes de
rotacion  disefiados para ser coordinados
simultaneamente para el "control de contorneado";

00 | Para maquinas de la partida 84.64. ylo husillos basculantes" disefiados para maquinas
herramienta de torneado, fresado o rectificado; y
disefiados para ser coordinados simultaneamente
para el "control de contorneado".

Cama, base, mesa, cabezal, contrapunto,
arnés, cuna, carros deslizantes, Oni . M i .
; nicamente: Mesas rotativas compuestas que

8466.93.04 columna, brazo, brazo de sierra, cabezal p q

de rueda. "carnero” armazén. montante, | €stén disefiadas para maquinas herramienta para
lunetas, husillo, obtenidos por fundicién torneado, fresado o rectificado; y con dos ejes de
soldadura o forjado. rotacion  disefiados para ser  coordinados

00

simultaneamente para el "control de contorneado";
y/o husillos basculantes" disefiados para maquinas
herramienta de torneado, fresado o rectificado; y
disefiados para ser coordinados simultaneamente
para el "control de contorneado”.

Cama, base, mesa, cabezal, contrapunto,
arnés, cuna, carros deslizantes, columna,
brazo, brazo de sierra, cabezal de rueda,
"carnero", armazén, montante, lunetas,
husillo, obtenidos por fundicion, soldadura o
forjado.
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8466.93.99 Las demas. Unicamente: Mesas rotativas compuestas que
. ) . estén disefiadas para maquinas herramienta para
01 Rt.aco.nombles como concebidas exclusiva o torneado, fresado o rectificado; y con dos ejes de
principalmente para tormos. rotacion  diseflados para ser  coordinados
Reconocibles como concebidas | simultdneamente para el "control de contorneado”;
02 | exclusivamente para rectificadoras de | y/o husillos basculantes" disefiados para maquinas
productos metalicos. herramienta de torneado, fresado o rectificado; y
disefiados para ser coordinados simultaneamente
99 | Las demas. para el "control de contorneado".

8466.94.99 Las demas. Unicamente: Mesas rotativas compuestas que
estén disefiadas para maquinas herramienta para
torneado, fresado o rectificado; y con dos ejes de

00 [ Las demas. rotacién  disefiados para ser coordinados
simultaneamente para el "control de contorneado".
Procesadores y controladores, incluso | |
combinados con memorias, Unicamente: Mesas rotativas compuestas que
8542.31.03 convertidores, circuitos I6gicos, estén disefiadas para maquinas herramienta para
amplificadores, relojes y circuitos de torneado, fresado o rectificado; y con dos ejes de
sincronizacién, u otros circuitos. rotacion  disefiados para ser  coordinados
simultaneamente para el "control de contorneado”.
99 | Los demas.

8542.32.02 Memorias. Unicamente: Mesas rotativas compuestas que
estén disefiadas para maquinas herramienta para
torneado, fresado o rectificado; y con dos ejes de

99 | Los demas. rotacion  disefiados para ser coordinados
simultaneamente para el "control de contorneado”.

8542.39.99 Los demas. Unicamente: Mesas rotativas compuestas que
estén disefiadas para maquinas herramienta para
torneado, fresado o rectificado; y con dos ejes de

99 | Los demas. rotacion  disefiados para ser coordinados
simultaneamente para el "control de contorneado”.

9031.80.99 Los demas. Unicamente: Mesas rotativas compuestas que
estén disefiadas para maquinas herramienta para
torneado, fresado o rectificado; y con dos ejes de

99 | Los demas. rotacion  disefiados para ser coordinados
simultaneamente para el "control de contorneado”.

9031.90.99 Los demés. Unicamente: Mesas rotativas compuestas que
estén disefiadas para maquinas herramienta para
torneado, fresado o rectificado; y con dos ejes de

00 | Los demas. rotacion  disefiados para ser  coordinados
simultaneamente para el "control de contorneado".
Grupo 2.B.9

Maquinas de conformacién por rotacién y maquinas de conformacién por estirado que, de acuerdo
con las especificaciones técnicas del fabricante, puedan ser equipadas con unidades de control
numérico o controladas por ordenador y que tengan todas las caracteristicas siguientes:

a. Tener tres 0 mas ejes los cuales puedan ser coordinados simultaneamente para el control

de contorneado; y

b. Una fuerza en rodillo superior a 60 kN.

Nota técnica:

A efectos de 2.B.9, las maquinas que combinen las funciones de conformacién por rotacién
y por estirado (spin-forming y flow-forming) se consideran como maquinas de conformacién

por estirado.
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Fraccion L i6
. Descripcién Acotacion
Arancelaria/NICO
8463.90.99 Las demas. Unicamente: Maquinas de conformacion por

00

rotacion y maquinas de conformacién por estirado
que, de acuerdo con las especificaciones técnicas
del fabricante, puedan ser equipadas con unidades
de control numérico o controladas por ordenador y
que tengan tres o mas ejes los cuales puedan ser
coordinados simultdneamente para el control de
contorneado; y una fuerza en rodillo superior a 60
kN.

Las demas.

Categoria 3: Electrénica

3.A. Sistemas, equipos y componentes

Nota 1: El régimen de control de los equipos y componentes descritos en 3.A., distintos de los
descritos en 3.A.1.a.3. a 3.A.1.a.10., 3.A.1.a.12. 0 3.A.1.a.14, que estén especialmente disefiados
0 posean las mismas caracteristicas funcionales que otros equipos, estard determinado por el
estado de otros equipos.
Nota 2: El régimen de control de los circuitos integrados descritos en 3.A.1.a.3. a 3.A.1.a.9.,
3.A.1.a.12 a 3.A.1.a.14., que estén programados o disefiados de manera inalterable para una
funcién especifica para otros equipos, estaré determinado por el régimen de control de los otros
equipos.
N.B.: Cuando el fabricante o el solicitante no puedan determinar el régimen de control
de los otros equipos, el régimen de control de los circuitos integrados sera el que
determinen 3.A.1.a.3a 3.A.1.a.9.,, y 3 A.1.a.12a 3.A.1.a.14.
Nota 3: El régimen de control de las obleas (terminadas o no) cuya funcion esté determinada se
evaluara en funciéon de los parametros establecidos en 3.A.1.a. 3.A.1.a., 3.A.1.b., 3.a.1. d,
3.A.1.e4.,3A.1.9., 3.A.1.h,03.A.1.i

Grupo 3.A.1
Articulos electronicos, segun se indica:
a. Circuitos integrados de uso general, segun se indica:
Nota: Los circuitos integrados incluyen los tipos siguientes:
- Circuitos integrados monoliticos;
- Circuitos integrados hibridos;
- Circuitos integrados multipastilla;
- Circuitos integrados peliculares, incluidos los circuitos integrados silicio sobre zafiro;
- Circuitos integrados opticos.
- Circuitos integrados tridimensionales;
- Circuitos integrados monoliticos de microondas (MMICs, por sus siglas en inglés).

3..A.1.a.1. Circuitos integrados disefiados o tasados como resistentes a la radiacién para resistir
cualquiera de las siguientes dosis:

a. Una dosis total igual o superior a 5x10% Gy (Si);
b. Una tasa de dosis igual o superior a 5x10° Gy (Si)/s o superior; o

c. Una fluencia (flujo integrado) de neutrones (equivalente 1 MeV) de 5x10'3n/cm? o
superior sobre silicona, o su equivalente para otros materiales;

Nota: 3.A.1.a.1.c. no se aplica los Semiconductores de Aislador Metalico (MIS, por
sus siglas en inglés).
3..A.1.a.2. Microcircuitos de microprocesador, microcircuitos de microcomputadora, microcircuitos
de microcontrolador, circuitos integrados para almacenamiento fabricados en un semiconductor
compuesto, convertidores analégico-digital, circuitos integrados que contienen convertidores
analdgico-digital y almacenan o procesan los datos digitalizados, convertidores digital-analégico,
circuitos integrados 6pticos o electro-6pticos disefiados para el proceso de sefiales, dispositivos
légicos programables por el usuario, circuitos integrados para el usuario en los que la funcién es
desconocida o en los que el estado de control del equipo en el que se vaya a usar el circuito
integrado es desconocido, procesadores de Transformada Rapida de Fourier (FFT, por sus siglas
en inglés), memorias estaticas de acceso aleatorio (SRAM, por sus siglas en inglés) o memorias
no volatiles, que tengan cualquiera de las caracteristicas siguientes:
Nota técnica: Las memorias no volatiles son memorias que retienen datos durante un periodo
de tiempo después de un corte de energia.
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a. Preparados para operar a una temperatura ambiente superior a 398 K (+125°C);
b. Preparados para operar a una temperatura ambiente inferior a 218 K (=55 °C); o
c. Preparados para operar en todo el intervalo de temperatura ambiente entre 218 K (-55 °C)
y 398 K (+125 °C);
Nota: 3.A.1.a.2. no se aplica a los circuitos integrados disefiados para aplicaciones civiles
para automoviles o ferrocarriles.
3.A.1.a.3. Microcircuitos de microprocesador, microcircuitos de microcomputadoras y
microcircuitos de microcontrolador fabricados a partir de un semiconductor compuesto
y que funcionen a una frecuencia de reloj superior a 40 MHz;
Nota: 3.A.1.a.3. incluye los procesadores de sefiales digitales, los conjuntos de
procesadores digitales y los coprocesadores digitales.
3.A.1.a.4. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2010;
3.A.1.a.5. Circuitos integrados convertidores analégico-digital (ADC, por sus siglas en inglés) y
digital-analdgico (DAC, por sus siglas en inglés), segun se indica:
a. Convertidores analégico-digital que tengan cualquiera de las caracteristicas
siguientes:
1. Resolucion igual o superior a 8 bits, pero inferior a 10 bits, con una
frecuencia de muestreo superior a 1.3 gigas de muestras por segundo (GSPS,
por sus siglas en inglés);
2. Resolucion igual o superior a 10 bit, pero inferior a 12 bits, con una
frecuencia de muestreo superior a 600 megas de muestras por segundo
(MSPS, por sus siglas en inglés);
3. Resolucién igual o superior a 12 bits, pero inferior a 14 bits, con una
frecuencia de muestreo superior a 400 MSPS;
4. Resolucion igual o superior a 14 bits, pero inferior a 16 bits, con una
frecuencia de muestreo superior a 250 MSPS; o
5. Resolucion igual o superior a 16 bits, con una frecuencia de muestreo
superior a 65 MSPS;
N.B. Para los circuitos integrados que contienen convertidores de analdgico a
digital y almacenen o procesen datos digitalizados, consulte 3.A.1.a.14.
Notas técnicas:
1. Una resolucion de n bits corresponde a una cuantificacion de segundos
niveles.
2. La resolucién del ADC es el numero de bits de salida digital que representa
la entrada analégica medida. El numero efectivo de bits (ENOB, por sus siglas
en inglés) no se usa para determinar la resolucién del ADC.
3. Para el canal multiple de ADC, la frecuencia de muestreo no es acumulable
y es la frecuencia maxima de cualquier canal individual.
4. Para ADC intercalados o para el canal multiple ADC, que son especificos
para disponer de un modo de operacién entrelazado, las frecuencias de
muestreo se acumulan y es la frecuencia total combinada méaxima de todos los
canales entrelazados.
b. Convertidores de sefial digital-analégica (DAC) que tenga cualquiera de las
caracteristicas siguientes:
1. Una resolucion de 10 bits o mas, pero inferior a 12 bits, con una frecuencia
de actualizacion de ajuste de 3,500 MSPS o mayor, o
2. Una resolucién de 12 bits o mas con una frecuencia de actualizaciéon de
ajuste igual o mayor de 1,250 MSPS y que tengan cualquiera de las
caracteristicas siguientes:

a. Un tiempo de estabilizacién menor de 9 ns a 0.024% o dentro de este
porcentaje, de la escala completa de un paso a gran escala, o
b. Espuria de rango dinamico libre (SFDR, por sus siglas en inglés)
superior a 68 dBc (portador) al sintetizar una sefial de escala analdgica
completa de 100 MHz, o la maxima frecuencia de sefial analégica de
escala completa especificada inferior a 100 MHz.

Notas técnicas:

1. Espuria de rango dindmico libre (SFDR, por sus siglas en inglés) se define
como la relacién entre el valor RMS de la frecuencia portadora (componente de
la sefial maxima) en la entrada del DAC con el valor RMS del ruido mas grande
siguiente o componente de distorsién arménica en su salida.

2. El SFDR se determina directamente de la tabla de especificaciones o de los
gréficos de caracterizacién de SFDR contra la frecuencia.
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3. Una sefial se define como la escala completa cuando su amplitud es mayor
a -3 dBFS (escala completa).
4. Ajuste de frecuencia de actualizacién para DAC:

a. Para convencionales (no interpolacién) DAC, el indice de actualizacién
ajustada es la frecuencia a la cual se convierte la senfal digital a una
analdgica y los valores de salida analégica son cambiados por el DAC.
Para DAC el modo de interpolacién puede ser evitado (factor de
interpolacion de uno), el DAC debe ser considerado como un DAC
convencional (no interpolacion).

b. Para DAC interpolacién (DAC con sobremuestreo), la frecuencia de
actualizacion ajustada se define como la frecuencia de actualizacién de
DAC, dividida por el factor mas pequefio de interpolacion. Para DAC
interpolacion, la frecuencia de actualizacion ajustada puede hacer
referencia a términos diferentes, incluyendo:

. Frecuencia de datos de entrada

. Frecuencia de palabras de entrada

. Frecuencia de muestras de entrada

. Frecuencia maxima de bus de entrada total

. Frecuencia maxima de reloj del DAC para la entrada de reloj
del DAC.

3.A.1.a.6. Circuitos integrados electrodpticos y circuitos integrados Opticos, disefiados para el
proceso de sefales y que tengan las caracteristicas siguientes:

a. Uno o mas diodos laser internos;
b. Uno o mas elementos fotodetectores internos; y
c. Guia de ondas opticas;

3.A.1.a.7. Dispositivos légicos programables; que tengan cualquiera de las caracteristicas
siguientes:
a. Numero maximo de entradas/salidas digitales de terminacion Unica superior a
700; o
b. Una frecuencia pico unidireccional agregada de transcepcion de datos de serie
de 500 Gb/s o superior.
Nota: 3.A.1.a.7. incluye:
- Dispositivos Légicos Programables Complejos (CPLDs, por sus siglas en
inglés)
- Conjuntos de Puertas Programables in situ (FPGAs, por sus siglas en
inglés)
- Conjuntos Légicas Programables in situ (FPLAs, por sus siglas en inglés)
- Interconexiones Programables in situ (FPICs, por sus siglas en inglés)

N.B. Para circuitos integrados que tienen Conjuntos Légicos Programables in situ,
que se combinan con un convertidor analégico-digital, ver 3.A.1.a.14.

Notas técnicas:
1. El numero maximo de entradas/salidas digitales del 3.A.1.a.7.a se denomina
también numero maximo de entradas/salidas de usuario o numero méaximo de
entradas/salidas disponibles, con independencia de que el circuito integrado esté
encapsulado o sin encapsular.
2. Frecuencia pico unidireccional agregada de transcepcion de datos de serie' es el
producto de la maxima velocidad pico unidireccional de transcepcién de datos de
serie multiplicada por el nimero de transceptores de la FPGA.
3.A.1.a.8. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 1999;
3.A.1.a.9. Circuitos integrados para redes neuronales;
3.A.1.a.10. Circuitos integrados para el usuario de los que la funcién es desconocida o en los que
el estado de control del equipo en el que se vaya a usar el circuito integrado es
desconocido para el fabricante y que tengan cualquiera de las caracteristicas
siguientes:
a. Mas de 1,500 terminales;
b. Un retardo por propagacion en la puerta basica tipico inferior a 0.02 ns; o
c. Una frecuencia de funcionamiento superior a 3GHz.
3.A.1.a.11. Circuitos integrados digitales distintos de los que se describen en 3.A.1.a.3. a
3.A.1.a.10. y 3.A.1.a.12., fabricados a partir de un semiconductor compuesto
cualquiera y que tengan cualquiera de las caracteristicas siguientes:
a. Un numero de puertas equivalente superior a 3,000 (puertas de 2 entradas); o

b. Una frecuencia de conmutacion superior a 1.2 GHz.




90

DIARIO OFICIAL Domingo 27 de diciembre de 2020

3.A.1.a.12. Procesadores de Transformada Rapida de Fourier (FFT) que tengan un tiempo de
ejecucion tasado para una transformacion FFT compleja de menos de
(N log2,N)/20,480 ms, siendo N el niumero de puntos.
Nota técnica:Si N es igual a 1,024 puntos, la férmula que aparece en 3.A.1.a.12.
arroja un tiempo de ejecucioén de 500 us.
3.A.1.a.13. Sintetizador Digital Directo (DDS, por sus siglas en inglés) con circuitos integrados que
cuente con alguna de los siguientes:
a. Un reloj Convertidor Analogo-a-Digital (DAC) frecuencia de 3.5 GHz o mas y un
DAC resolucién de 10 bit o mas, pero menor de 12 bit; o
b. Un reloj DAC frecuencia de 1.25 GHz o mas un DAC resolucién de 12 bit o
mas:
Nota Técnica: La frecuencia del reloj DAC podra ser especificada como la
frecuencia de reloj maestro o la frecuencia de entrada del reloj.
3.A.1.a.14. Circuitos integrados que realizan todas las operaciones siguientes o se pueden
programar para realizarlas:a. Conversiones de analégico a digital que reunan
cualquiera de las siguientes caracteristicas:
1. Resolucion igual a 8 bits o superior, pero inferior a 10 bits, con una
frecuencia de muestreo superior a 1.3 gigas de muestras por segundo
(GSPS);
2. Resolucién igual a 10 bits o superior, pero inferior a 12 bits, con una
frecuencia de muestreo superior a 1.0 gigas de muestras por segundo
(GSPS);
3. Resolucion igual a 12 bits o superior, pero inferior a 14 bits, con una
frecuencia de muestreo superior a 1.0 gigas de muestras por segundo
(GSPS);
4. Resolucion igual a 14 bits o superior, pero inferior a 16 bits, con una
frecuencia de muestreo superior a 400 megas de muestras por segundo
(MSPS); o
5. Resolucion igual a 16 bits o superior, con una frecuencia de muestreo
superior a 180 megas de muestras por segundo (MSPS); y
b. Cualquiera de los siguientes:
1. Alimacenamiento de datos digitalizados; o
2. Procesamiento de datos digitalizados;
N.B.1: Para los circuitos integrados de un convertidor analégico-digital ver 3.A.1.a.5.a.
N.B.2: Para los dispositivos I6gicos programables in situ, véase 3.A.1.a.7.
Notas Técnicas:
1. Una resolucién de n bits corresponde a una cuantificacién de segundo nivel.
2. La resolucién del ADC es el nimero de bits de la salida digital del ADC que representa la
entrada analégica medida. Para determinar la resolucién del ADC no se usa el numero
efectivo de Bits (ENOB).
3. Para circuitos integrados con canales multiples ADCs no entrelazados, la frecuencia de
muestreo no se acumula y es la velocidad maxima de cualquier canal individual.
4. Para circuitos integrados con ADCs entrelazados o con ADCs de canales muiltiples de los
que se especifica tienen un modo de operacién entrelazado, la frecuencia de muestreo es
acumulable y es la frecuencia total méaxima combinada de todos los canales entrelazados.
3.A.1.b. Componentes de microondas o de ondas milimétricas, segun se indica:
Nota técnica:
1. Para efectos de 3.A.1.b., el parametro de potencia de salida saturada también se puede
consultar en las hojas de datos del producto como potencia de salida, salida de potencia
saturada, potencia de maxima salida, salida de potencia de pico o potencia pico de la
envolvente a la salida.
1. Dispositivos electrénicos de vacio y catodos, segun se indica:
Nota 1: 3.A.1.b.1. No somete a control los dispositivos electrénicos de vacio
disefiados o clasificados para funcionar en cualquier banda de frecuencia y que
cumplan todo lo siguiente:
a. No superar los 31.8 GHz; y
b. Esté asignados por la UIT para servicios de radiocomunicacién, pero no
para radio determinacion.
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Nota 2: 3.A.1.b.1 no somete a control los dispositivos electronicos de vacio no
calificados para uso espacial que cumplan todo lo siguiente:
a. Una potencia de salida media igual o menor a 50 W; y
b. Disefiados o clasificados para operar en cualquier banda de frecuencia y
que cumplan todo lo siguiente:
1. Superar 31.8 GHz pero no supere 43.5 GHz, y
2. Esté asignados por la UIT para servicios de radiocomunicacion,
pero no para radio determinacion.
3.A.1.b.1.a. Dispositivos electronicos de vacio de ondas progresivas, de impulsos o continuas,
segun se indica:
1. Dispositivos que funcionen en frecuencias superiores a 31.8 GHz;
2. Dispositivos dotados de un calefactor de catodo con un tiempo de subida hasta la
potencia de radiofrecuencia nominal inferior a 3 segundos;
3. Dispositivos de cavidades acopladas, o los derivados de ellos, con un ancho de
banda fraccional superior al 7% o una potencia de pico que exceda los 2.5 kW;
4. Dispositivos basados en hélices, guias de ondas plegadas o circuitos de guia de
ondas serpentinas, o los derivados de ellos, que tengan cualquiera de las
caracteristicas siguientes:
a. Ancho de banda instantanea superior a una octava, y un producto de
la potencia media (expresada en kW) por la frecuencia (expresada en
GHz) superior a 0.5;
b. Ancho de banda instantaneo igual o inferior a una octava, y un
producto de la potencia media (expresada en kW) por la frecuencia
(expresada en GHz) superior at; o
c. Ser calificados para uso espacial; o
d. Tener un cafnén de electrones con rejilla;

5. Dispositivos con un ancho de banda fraccionario igual o superior al 10%, y que
retinan cualquiera de los siguientes elementos:

a. Un haz de electrones anulares;

b. Un haz de electrones no axisimétrico; o

c. Haces de electrones mdltiples;
b. Dispositivos electronicos de vacio amplificadores de campos cruzados con ganancia
mayor a 17 dB;
c. Catodos termidnicos disefiados para dispositivos electronicos de vacio que
produzcan una densidad de corriente en emision continua, en las condiciones de
funcionamiento nominales, superior a 5 A/cm?; o una densidad de corriente de impulsos
(no continua) en las condiciones de funcionamiento nominales superiores a 10 A/lcm?;
d. Dispositivos electrénicos de vacio con la capacidad de operar en un modo dual.
Nota Técnica: Modo dual significa que la corriente de haz del dispositivo electrénico de
vacio puede cambiarse intencionadamente entre la operacion de onda continua y el
modo pulsado, mediante el uso de una rejilla y produciendo una potencia de pico de
salida de impulsos superior a la potencia de salida de la onda continua.

3.A.1.b.2. Amplificadores de circuitos integrados monoliticos de microondas (MMIC, por sus siglas

en inglés) que reunan cualquiera de las caracteristicas siguientes:

N.B. Para los amplificadores MMIC que tienen un convertidor de fase integrado ver
3.A.1.b.12.
a. Tasados para operar a frecuencias superiores a 2.7 GHz e inferiores o iguales a
6.8 GHz con un ancho de banda fraccionario superior al 15% y que tengan
cualquiera de las caracteristicas siguientes:

1. Una potencia de pico de salida en estado de saturacién superior a
75 W (48,75 dBm) en cualquier frecuencia superior a 2,7 GHz e inferior o
igual a 2,9 GHz

2. Una potencia de pico de salida en estado de saturacién superior a
55 W (47,4 dBm) en cualquier frecuencia superior a 2,9 GHz e inferior o igual
a3,2GHz

3. Una potencia de pico de salida en estado de saturacion superior
a 40 W (46 dBm) en cualquier frecuencia superior a 3,2 GHz e inferior o igual
a3,7GHz, o

4. Una potencia de pico de salida en estado de saturacién superior a
20 W (43 dBm) en cualquier frecuencia superior a 3,7 GHz e inferior o igual a
6,8 GHz




92

DIARIO OFICIAL Domingo 27 de diciembre de 2020

b. Tasados para operar a frecuencias superiores a 6.8 GHz e inferiores o iguales a
16 GHz, con un ancho de banda fraccional mayor del 10% y que tengan cualquiera
de las caracteristicas siguientes:

1. Una potencia de pico de salida en estado de saturacién superior a
10 W (40 dBm) en cualquier frecuencia superior a 6,8 GHz e inferior o igual a
8,5 GHz, o

2. Una potencia de pico de salida en estado de saturaciéon superior a 5 W
(37 dBm) en cualquier frecuencia superior a 8,5 GHz e inferior o igual
a 16 GHz

c. Tasados para operar a una potencia de pico de salida en estado de saturacion
superior a 3 W (34,77 dBm) en cualquier frecuencia superior a 16 GHz e inferior o
igual a 31,8 GHz y con un ancho de banda fraccional superior al 10%

d. Tasados para a una potencia de pico de salida en estado de saturacién superior
a 0.1 nW (-70 dBm) en cualquier frecuencia superior a 31.8 GHz e inferior o igual a
37 GHz

e. Tasados para operar a una potencia de pico de salida en estado de saturacion
superior a 1 W (30 dBm) en cualquier frecuencia superior a 37 GHz e inferior o igual
a 43.5 GHz y con un ancho de banda fraccional superior al 10 %

f. Tasados para operar a una potencia de pico de salida en estado de saturacién
superior a 31.62 mW (15 dBm) en cualquier frecuencia superior a 43.5 GHz e
inferior o igual a 75 GHz y con un ancho de banda fraccional superior al 10 %

g. Tasados para operar a una potencia de pico de salida en estado de saturacién
superior a 10 mW (10 dBm) en cualquier frecuencia superior a 75 GHz e inferior o
igual a 90 GHz y con un ancho de banda fraccional superior al 5 %, o

h. Tasados para operar a una potencia de pico de salida en estado de saturacion
superior a 0.1 nW (-70 dBm) en cualquier frecuencia superior a 90 GHz

Nota 1: Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2010.

Nota 2: El régimen de control de los MMIC cuya frecuencia tasada de
funcionamiento incluye frecuencias recogidas en mas de una gama de
frecuencias, con arreglo a las definiciones de 3.A.1.b.2.a a 3.A.1.2b.2.h, vendra
determinado por el

umbral de control correspondiente al umbral inferior de la potencia de pico de
salida en estado de saturacion.Nota 3: Las notas 1 y 2 en la introduccion a la
categoria 3.A. suponen que 3.A.1.b.2. no somete a control los MMICs que hayan
sido disefiados especialmente para otras aplicaciones, por ejemplo,
telecomunicaciones, radar, automovil.

3.A.1.b.3. Transistores discretos de microondas que tengan cualquiera de las caracteristicas
siguientes:

a. Tasados para operar a frecuencias superiores a 2.7 GHz e inferiores o iguales a
6.8 GHz y que posean cualquiera de las caracteristicas siguientes:

1. Una potencia de pico de salida en estado de saturacion superior a 400 W (56
dBm) en cualquier frecuencia superior a 2,7 GHz e inferior o igual a 2,9 GHz

2. Una potencia de pico de salida en estado de saturacion superior a 205 W
(53,12 dBm) en cualquier frecuencia superior a 2,9 GHz e inferior o igual
a 3,2 GHz

3. Una potencia de pico de salida en estado de saturacién superior
a 115 W (50,61 dBm) en cualquier frecuencia superior a 3,2 GHz e inferior o
igual a 3,7 GHz, o

4. Una potencia de pico de salida en estado de saturacion superior a
60 W (47,78 dBm) en cualquier frecuencia superior a 3,7 GHz e inferior o igual
a 6,8 GHz

b. Tasados para operar a frecuencias superiores a 6.8 GHz e inferiores o iguales a
31.8 GHz y que tengan cualquiera de las caracteristicas siguientes:

1. Una potencia de pico de salida en estado de saturacién superior a
50 W (47 dBm) en cualquier frecuencia superior a 6,8 GHz e inferior o igual
a8,5GHz

2. Una potencia de pico de salida en estado de saturaciéon superior
a 15 W (41,76 dBm) en cualquier frecuencia superior a 8,5 GHz e inferior o
igual a 12 GHz

3. Una potencia de pico de salida en estado de saturacion superior a 40 W
(46 dBm) en cualquier frecuencia superior a 12 GHz e inferior o igual
a 16 GHz, o

4. Una potencia de pico de salida en estado de saturacion superior a 7 W
(38.45 dBm) en cualquier frecuencia superior a 16 GHz e inferior o igual a
31.8 GHz
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c. Tasados para operar con una potencia de pico de salida saturada superior a 0.5
W (27 dBm) incluyendo cualquier frecuencia superior a 31.8 GHz hasta e
incluyendo 37 GHz;

d. Tasados para operar con una potencia de pico de salida saturada superiora 1 W
(30 dBm) incluyendo cualquier frecuencia superior a 37 GHz hasta e incluyendo
43.5 GHz;

e. Tasados para operar con una potencia de pico de salida saturada superior a 0.1
nW (-70 dBm) a cualquier frecuencia que exceda 43.5 GHz; o

f. Ademas de los especificados en 3.A.1.b.3.a. a 3.A.1.b.3.e. y tasados para operar
con una potencia de pico de salida de saturacién superior a 5 W (37.0 dBm) en
todas las frecuencias que excedan los 8.5 GHz hasta e incluyendo 31.8 GHz;

Nota 1: El régimen de control de un transistor cuya frecuencia tasada de funcionamiento
incluye frecuencias recogidas en mas de una gama de frecuencias, con arreglo a las
definiciones de 3.A.1.b.3.a. a 3.A.1.b.3.e., vendra determinado por el umbral de control
correspondiente al umbral inferior de la potencia de pico de salida en estado de
saturacion.
Nota 2: 3.A.1.b.3. incluye los dados sueltos, los dados montados en portadores o los
dados montados en envases. Algunos transistores discretos pueden denominarse
también amplificadores de potencia, pero el estatus de los transistores discretos esta
determinado por 3.A.1.b.3.

3.A.1.b.4. Amplificadores de microondas de estado sélido y conjuntos/médulos que contengan

amplificadores de microondas de estado sdélido, que tengan cualquiera de las
caracteristicas siguientes:

a. Tasados para operar a frecuencias superiores a 2.7 GHz e inferiores o iguales
a 6,8 GHz, con un ancho de banda fraccional superior al 15 %, y que retinan
cualquiera de las caracteristicas siguientes:

1. Una potencia de pico de salida en estado de saturaciéon superior a 500 W
(57 dBm) en cualquier frecuencia superior a 2.7 GHz e inferior o igual a 2.9
GHz;

2. Una potencia de pico de salida en estado de saturacion superior a 270 W
(54.3 dBm) en cualquier frecuencia superior a 2.9 GHz e inferior o igual a 3.2
GHz;

3. Una potencia de pico de salida en estado de saturacion superior a 200 W
(53 dBm) en cualquier frecuencia superior a 3.2 GHz e inferior o igual a 3.7
GHz, o

4. Una potencia de pico de salida en estado de saturacion superior a 90 W
(49.54 dBm) en cualquier frecuencia superior a 3.7 GHz e inferior o igual a
6.8 GHz.

b. Tasados para operar a frecuencias superiores a 6.8 GHz e inferiores o iguales
a 31.8 GHz, con un ancho de banda fraccional superior al 10 %, y que reunan
cualquiera de las caracteristicas siguientes:

1. Una potencia de pico de salida en estado de saturacion superior a 70 W
(48.54 dBm) en cualquier frecuencia superior a 6.8 GHz e inferior o igual a
8.5 GHz;

2. Una potencia de pico de salida en estado de saturaciéon superior a 50 W
(47 dBm) en cualquier frecuencia superior a 8.5 GHz e inferior o igual a 12
GHz;
3. Una potencia de pico de salida en estado de saturacion superior a 30 W
(44.77 dBm) en cualquier frecuencia superior a 12 GHz e inferior o igual a 16
GHz, o
4. Una potencia de pico de salida en estado de saturacién superior a 20 W
(43 dBm) en cualquier frecuencia superior a 16 GHz e inferior o igual a 31.8
GHz.
c. Tasados para operar a una potencia de pico de salida en estado de saturacion
superior a 0.5 W (27 dBm) en cualquier frecuencia superior a 31.8 GHz e inferior
oigual a 37 GHz.
d. Tasados para operar a una potencia de pico de salida en estado de saturacion
superior a 1 W (30 dBm) en cualquier frecuencia superior a 37 GHz e inferior o
igual a 43.5 GHz y un ancho de banda fraccional mayor del 10%.
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e. Tasados para operar a frecuencias superiores a 43.5 GHz, con una potencia de
pico de salida en estado de saturacién superior a 0.1 nW (-70 dBm)
1. Una potencia de pico de salida en estado de saturacién superior a 0.2 W
(23 dBm) en cualquier frecuencia superior a 43.5 GHz e inferior o igual a 75
GHz, y con un ancho de banda fraccional mayor del 10 %;
2. Una potencia de pico de salida en estado de saturaciéon superior a 20 mW
(13 dBm) en cualquier frecuencia superior a 75 GHz e inferior o igual a 90
GHz, y con un ancho de banda fraccional mayor del 5%; o
3. Una potencia de pico de salida en estado de saturacion superior a 0.1 nW
(-70 dBm) en cualquier frecuencia superior a 90 GHz; o
f. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2016.
N.B.1. Los amplificadores de potencia MMIC se deben evaluar con arreglo a los
criterios de 3.A.1.b.2.
N.B.2. Para los médulos de transmisién/recepcién y médulos de transmisién, véase
3.A.1.b.12.
N.B.3. Para los convertidores y mezcladores armonicos disefiados para ampliar el
régimen de operacion o la gama de frecuencias de los analizadores de sefiales,
generadores de sefales, analizadores de redes o receptores de prueba de
microondas, véase 3.A.1.b.7.
Nota 1: Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2010.
Nota 2: El régimen de control de un producto cuya frecuencia tasada de funcionamiento
incluye frecuencias recogidas en mas de una gama de frecuencias, con arreglo a las
definiciones en 3.A.1.b.4.a a. 3.A.1.b.4.e, vendra determinado por el umbral de control
correspondiente a la potencia de salida media mas baja.
3.A.1b 5. Filtros pasabanda o filtros supresores de banda sintonizables electrénica o
magnéticamente, dotados de mas de 5 resonadores sintonizables capaces de sintonizar en una
banda de frecuencias de 1.5:1 (fmax/fmin.) en menos de 10 microsegundos que tengan cualquiera
de las caracteristicas siguientes:
a. Banda de paso de mas de 0.5 % de la frecuencia central, o
b. Banda de atenuacién infinita de menos de 0.5 % de la frecuencia central
6. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2003.
7. Convertidores y mezcladores arménicos, que sean cualquiera de los siguientes:

a. Disefiados para extender la gama de frecuencia de los analizadores de sefales
mas alla de 90 GHz;
b. Disefiados para extender el régimen de funcionamiento de los generadores de
sefales segun se indica:
1. Mas alla de 90 GHz;
2. Hasta una potencia de salida superior a 100 mW (20 dBm) en cualquier
punto de la gama de frecuencia que exceda los 43.5 GHz, pero sin
sobrepasar los 90 GHz;
c. Disefiados para extender el régimen de funcionamiento de los analizadores de
redes segun se indica:
1. Mas alla de 110 GHz;
2. Hasta una potencia de salida superior a 31.62 mW (15 dBm) en cualquier
punto de la gama de frecuencia que exceda los 43.5 GHz, pero sin
sobrepasar los 90 GHz;
3. Hasta una potencia de salida superior a 1 mW (0 dBm) en cualquier punto
de la gama de frecuencia que exceda los 90 GHz, pero sin sobrepasar los
110 GHz, o
d. Disefiados para extender la gama de frecuencia de los receptores de prueba de
microondas mas alla de 110 GHz
3. A.1.b.8. Amplificadores de potencia de microondas que contengan dispositivos electrénicos de
vacio especificados en 3.A.1.b.1, y que tengan las caracteristicas siguientes:
a. Frecuencias de funcionamiento superiores a 3 GHz;
b. Un coeficiente de densidad de potencia de salida media por masa superior a
80 Wikg; y
¢. Un volumen inferior a 400 cm3;
Nota: 3.A.1.b.8. no somete a control los equipos disefados o tasados para
funcionar en bandas de frecuencia que estén asignados por la UIT para servicios
de radiocomunicacion, pero no para radio determinacion.
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3. A.1.b.9. Médulos de potencia de microondas (MPM por sus siglas en inglés) consistentes en, al
menos, un tubo de ondas progresivas, un circuito integrado monolitico de microondas
y un acondicionador electrénico integrado de potencia, y que cumplan todo lo
siguiente:

a. Un tiempo de activacion que vaya de apagado a plenamente operativo en
menos de 10 segundos;
b. Un volumen inferior a la potencia nominal maxima en vatios multiplicado
por 10 cm® W; y
c¢. Un ancho de banda instantaneo mayor que 1 octava (fmax.> 2fmin) y que tengan
cualquiera de las caracteristicas siguientes:
1. Para frecuencias iguales o inferiores a 18 GHz, una potencia de salida de
radiofrecuencia superior a 100 W; o
2. Una frecuencia superior a 18 GHz;
Notas Técnicas
1. Para calcular el volumen de 3.A.1.b.9.b., se proporciona el siguiente
ejemplo: para una potencia nominal maxima de 20 W, el volumen seria: 20 W
x 10 cm® /W = 200 cm?
2. El tiempo de activaciéon en 3.A.1.b.9.a. se refiere al tiempo que tarda en
pasar de totalmente apagado a plenamente operativo, es decir, incluye el
tiempo de calentamiento del MPM.

3. A.1.b.10. Osciladores o conjuntos osciladores, especificados para funcionar con un ruido de fase
en banda lateral Unica (SSB, por sus siglas en inglés), expresado en dBc / Hz,
inferior a (mejor que) - (126 + 20log1oF - 20log1of) en cualquier punto dentro del
rango de 10 Hz < F < 10 kHz.

Nota Técnica: En 3.A.1.b.10., F es el desfase con respecto a la frecuencia de
funcionamiento en Hz y f es la frecuencia de funcionamiento en MHz.

3. A.1.b.11. Sintetizadores de frecuencias, conjuntos electrénicos con un tiempo de conmutacién
de frecuencias, especificado por alguna de las siguientes caracteristicas:

a. Menor a 143 ps;

b. Menos de 100 ps para cualquier cambio de frecuencia superior a 2.2 GHz
en el rango de frecuencia sintetizada superior a 4.8 GHz pero no superior a
31.8 GHz;

c. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2016;

d. Menos de 500 ys para cualquier cambio de frecuencia superior a 550 MHz
en el rango de frecuencia sintetizada superior a 31.8 GHz pero no superiores
a 37 GHz; o

e. Menos de 100 us para cualquier cambio de frecuencia superior a 2.2 GHz
dentro de la gama de frecuencia sintetizada superior a 37 GHz, pero sin
sobrepasar los 90 GHz, o

f. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2016

g. Menos de 1 ps en el rango de frecuencia sintetizada superior a 90 GHz;
Nota Técnica: Un sintetizador de frecuencia: es cualquier tipo de generador
de frecuencias, con independencia de la técnica utilizada, que proporcione
mdltiples frecuencias de salida, simultanea o alternativamente, en una o mas
salidas, controladas por, derivadas de o gobernadas por un numero inferior
de frecuencias patron (o maestras).

N.B.: Para los analizadores de sefal de uso general, generadores de
sefales, analizadores de redes y receptores de microondas de pruebas, ver
3.A.2.c., 3.A.2.d, 3.A.2.e. y 3.A.2.f, respectivamente.

3. A.1.b.12. Médulos de transmision/recepcion, MMIC de transmision/recepcion, mdédulos de
transmisién y MMIC de transmisién, tasados para funcionar a frecuencias
superiores a 2.7 GHz y que presenten todas las caracteristicas siguientes:

a. Una potencia de pico de salida en estado de saturacién (en watios), Psat, mayor
que 505.62 dividido por el cuadrado de la frecuencia maxima de funcionamiento (en
GHz) [Psat>505,62 W*GHz2 /feh 2 ] para cualquier canal

b. Un ancho de banda fraccional mayor o igual que el 5 % para cualquier canal

c. Cualquier lado planar con longitud d (en cm) igual o inferior a 15 dividido por la
frecuencia minima de funcionamiento en GHz [d < 15 cm*GHz*N/feHz], siendo N el
numero de canales de transmision o de transmisién/recepcion, y

d. Un convertidor de fase variable electronicamente por canal.
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Notas técnicas:

1. Un médulo de transmisién/recepcion es un conjunto electrénico multifuncional
que proporciona amplitud bidireccional y control de fase para la transmisién y la
recepcion de sefiales.

2. Un médulo de transmision: es un conjunto electrénico que proporciona amplitud y
control de fase para la transmisién de senales.

3. Un MMIC de transmisién/recepcioén: es un MMIC multifuncional que proporciona
amplitud bidireccional y control de fase para la transmisién y la recepcién de
sefiales.

4. Un MMIC de transmisién: es un MMIC que proporciona amplitud y control de fase
para la transmisién de sefiales.
5. El valor 2.7 GHz debe utilizarse como frecuencia minima de funcionamiento (fcHz)
en la formula de 3.A.1.b.12.c para moédulos de transmisién/recepcion o de
transmision con un régimen tasado de funcionamiento que descienda hasta 2.7
GHz y por debajo [d < 15 cm*GHz*N/2.7 GHz].
6.3.A.1.b.12 se aplica a los médulos de transmisién/recepcién o a los médulos de
transmisién con o sin disipador de calor. El valor de d en 3.A.1.b.12. no incluye
ninguna porcién del médulo de transmision/recepcion o del médulo de transmision
que funcione como un disipador de calor.
7. Los médulos de transmisién/recepcioén o los médulos de transmisién, o los MMIC
de transmision/recepcién o los MMIC de transmisién pueden o no tener N
elementos de antena radiantes integrados, siendo N el numero de canales de
transmisién o de transmisién/recepcion.
3. A.1.c. Dispositivos de ondas acusticas, segun se indica, y componentes disefiados
especialmente para ellos:
1. Dispositivos de ondas acusticas de superficie y de ondas acusticas rasantes (poco
profundas) y que tengan cualquiera de las caracteristicas siguientes:
a. Frecuencia portadora superior a 6 GHz;
b. Frecuencia portadora superior a 1 GHz, pero no superior a 6 GHz y que tengan
cualquiera de las caracteristicas siguientes:
1.Rechazo de I6bulos laterales superior a 65 dB;
2. Producto de retardo maximo (expresado en ps) por el ancho de banda
(expresado en MHz) superior a 100;
3. Ancho de banda superior a 250 MHz; o
4. Retardo de dispersion superior a 10 ps; o
c. Frecuencia portadora igual o inferior a 1 GHz y que tengan cualquiera de las
caracteristicas siguientes:
1. Producto de retardo maximo (expresado en ps) por del ancho de banda
(expresado en MHz) superior a 100;
2. Retardo de dispersion superior a 10 ps; o
3. Rechazo de lébulos laterales superior a 65 dB y un ancho de banda superior
a 100 MHz;
Nota Técnica: El rechazo de lébulos laterales es el valor maximo de rechazo
especificado en la ficha técnica.
2. Dispositivos de ondas acusticas de volumen que permitan el procesado directo de
sefales a frecuencias superiores a 6 GHz;
3. Dispositivos opto acusticos de proceso de sefiales en los que se utilice una
interaccion entre ondas acusticas (de volumen o de superficie) y ondas luminosas que
permita el procesado directo de sefales o de imagenes, incluidos el analisis espectral,
la correlacion o la convolucion;
Nota: 3.A.1.c no somete a control los dispositivos de ondas acusticas que estan
limitados a una sola funcién de filtrado paso banda, paso bajo, paso alto o supresor de
banda, o a una funcién de resonancia.

3. A.1.d. Dispositivos y circuitos electronicos que contengan componentes fabricados a partir de
materiales superconductores, disefiados especialmente para funcionar a temperaturas
inferiores a la temperatura critca de al menos uno de los constituyentes
superconductores, y que tengan cualquiera de las caracteristicas siguientes:

1. Conmutacién de corriente para circuitos digitales utilizando puertas

superconductoras con un producto del tiempo de retardo por puerta (expresado

en segundos) por la disipacion de energia por puerta (expresada en vatios)

inferior a 10~'* J; o

2. Seleccién de frecuencia a todas las frecuencias utilizando circuitos resonantes
con valores de Q- superiores a 10,000;
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e. Dispositivos de alta energia, segun se indica:
1. Células, segun se indica:
a. Células primarias que tengan cualquiera de las caracteristicas siguientes
a 20°C:
1. Densidad energética superior a 550 Wh/kg y una densidad de
potencia continua superior a 50 W/kg; o
2. Densidad energética superior a 50 Wh/kg y una densidad de
potencia continua superior a 350 W/kg;
b. Células secundarias que tengan una densidad de energia superior a 350
Wh/kg a 20°C;
Notas Técnicas:
1. A efectos de 3.A.1.e.1, la densidad de energia (Wh/kg) se calcula a partir
de la tensién nominal multiplicada por la capacidad nominal en amperios-
horas (Ah) dividida por la masa expresada en kilogramos. Si no figura la
capacidad nominal, la densidad de energia se calcula a partir de la tensién
nominal al cuadrado y luego multiplicada por la duracién de la descarga,
expresada en horas, dividida por la intensidad de la descarga expresada en
ohmios y la masa en kilogramos.
2. A efectos de 3.A.1.e.1, una célula se define como un dispositivo
electromecanico con electrodos positivos y negativos, un electrolito, y
constituye una fuente de energia eléctrica. Es el elemento basico que
compone una bateria.
3. A efectos de 3.A.1.e.1.a, una célula primaria es una célula que no se ha
disefiado para ser cargada por otra fuente.
4. A efectos de 3.A.1.e.1.b, una célula secundaria es una célula disefiada
para ser cargado por una fuente eléctrica externa.
5. A efectos de 3.A.1.e.1.a., una densidad de potencia continua (W/kg) se
calcula a partir de la tensién nominal multiplicada por la maxima corriente
de descarga continua especificada en amperios (A) dividido por la masa en
kilogramos. La Densidad de potencia continua es también conocida como
potencia especifica.
Nota: 3.A.1.e.1. no somete a control las baterias, incluidas las de célula tnica.
2. Condensadores de alta capacidad de almacenamiento de energia, segin se
indica:
a. Condensadores con una frecuencia de repeticion inferior a 10 Hz
(condensadores monopulsos) y que tengan todas las caracteristicas siguientes:
1. Tension nominal igual o superior a 5 kV;
2. Densidad de energia igual o superior a 250 J/kg; y
3. Energia total igual o superior a 25 kJ;
b. Condensadores con una frecuencia de repeticion igual o superior a 10 Hz
(repeticion de condensacién nominal) y que rednan todas las caracteristicas
siguientes:
1. Tensién nominal igual o superior a 5 kV;
2. Densidad de energia igual o superior a 50 J/kg;
3. Energia total igual o superior a 100 J; y
4. Vida util igual o superior a 10,000 ciclos de carga/descarga;
N.B.: Véase también la Lista de Municiones.
3.A.1.e.3. Electroimanes o solenoides superconductores, disefiados especialmente para un
tiempo de carga o descarga completa inferior a un segundo y que tengan las
caracteristicas siguientes:
Nota: 3.A.71.e.3. no somete a control los electroimanes o solenoides superconductores
disefiados especialmente para los equipos médicos de formacién de imagenes por
resonancia magnética(MRI por sus siglas en inglés).
a. Energia suministrada durante la descarga superior a 10 kJ en el primer
segundo;
b. Diametro interior de las bobinas portadoras de corriente superior a 250 mm; y
c. Previstos para una induccién magnética superior a 8 T o una densidad de
corriente global en las bobinas superior a 300 A/mm?;




98

DIARIO OFICIAL Domingo 27 de diciembre de 2020

4. Células fotovoltaicas, conjuntos de recubrimientos de vidrio para interconexiones de
células(CIC), paneles solares y generadores fotoeléctricos, que son calificados para
uso espacial, que tengan una eficiencia media minima superior al 20 % a una
temperatura de funcionamiento de 301 K (28°C) bajo una iluminacién simulada AMO
con una irradiacion de 1,367 watios por metro cuadrado (W/m?);

Nota técnica: AMO o masa de aire cero se refiere a la irradiacion espectral de luz
solar en la atmésfera mas exterior de la tierra, cuando la distancia entre ésta y el sol
es de una unidad astronémica (AU por sus siglas en inglés).

3.A.1.f. Codificadores de posicién absoluta del tipo de entrada rotativa que tengan una exactitud
inferior o igual a (mejor que) 1.0 segundos de arco, y anillos, discos o escalas de
codificador disefiados especialmente para ello.
3.A.1.g. Dispositivos tiristor y médulos tiristor de conmutacion de potencia pulsada de estado sélido
que utilicen métodos de conmutacion controlados eléctricamente, épticamente o por
radiacion de electrones y que tengan alguna de las caracteristicas siguientes:
1. Una velocidad maxima de crecimiento de la corriente de activacion (di/dt) superior a
30,000 A/Os,y una tensién en estado bloqueado superior a 1,100 V; o
2. Una velocidad maxima de crecimiento de la corriente de activacion (di/dt) superior a
2,000 A/Os y que cumplan todo lo siguiente:
a. Una tension nominal maxima en estado bloqueado igual o superior a 3,000
Viy
b. Una corriente maxima (sobre intensidad) igual o superior a 3,000 A.
Nota 1: 3.A.1.g incluye:

. Rectificadores de silicio controlados (SCRs por sus siglas en inglés)

. Tiristores de activacion eléctrica (ETTs por sus siglas en inglés)

. Tiristores de activacion luminica (LTTs por sus siglas en inglés)

. Tiristores conmutados por puerta integrada (IGCTs por sus siglas en inglés)
. Tiristores desactivables por puerta (GTOs por sus siglas en inglés)

. Tiristores controlados por transistor MOS (MCTs por sus siglas en inglés)

. Solidtrons

Nota 2: 3.A.1.9g no somete a control los mecanismos tiristor y moédulos tiristor
incorporados a equipos disefiados para aplicaciones en lineas férreas civiles o
aeronaves civiles.

Nota técnica: A efectos de 3.A.1.g , un médulo tiristor contiene uno o mas mecanismos
tiristor.

3.A.1.h. Conmutadores, diodos o médulos de semiconductores de potencia de estado soélido, que
tengan las caracteristicas siguientes:
1. Tasados para una temperatura maxima de funcionamiento en el empalme superior
a 488 K(215 °C);

2. Tension de pico repetitiva con el elemento desactivador (tension de bloqueo)
superior a 300 V; y

3. Corriente continua superior a 1 A.

Nota 1: Para 3.A.1.h, la tensién de pico repetitiva con el elemento desactivador
incluye la tension del drenaje a la fuente, la tensién del colector al emisor, la tension
inversa de pico repetitiva y la tensién de pico repetitiva de bloqueo con el elemento
desactivador.

Nota 2: 3.A.1.h incluye lo siguiente:
e  Transistores de efecto campo de unién (JFETs por sus siglas en inglés)
e  Transistores verticales de efecto campo de unién (VJFETs por sus siglas
en inglés)
. Transistores de efecto campo de unién con semiconductor de oéxido
metalico (MOS FETSs por sus siglas en inglés)

. Transistores de doble difusion de efecto campo de unién con
semiconductor de 6xido metalico(DMOSFETSs por sus siglas en inglés)

. Transistores bipolares de puerta aislada (IGBTs por sus siglas en inglés)

e Transistores de alta movilidad de electrones (HEMTs por sus siglas en
inglés)

e  Transistores de unién bipolar (BJTs por sus siglas en inglés)

. Tiristores y rectificadores de silicio controlados (SCRs por sus siglas en
inglés)

. Tiristores desactivables por puerta (GTOs por sus siglas en inglés)
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e  Tiristores desactivables por emisor (ETOs por sus siglas en inglés)
. Diodos PiN
. Diodos Schottky.
Nota 3: 3.A.1.h no somete a control los conmutadores, diodos o mddulos
incorporados a equipos disefiados para aplicaciones de automodviles civiles,
ferrocarriles civiles o aeronaves civiles.
Nota técnica: A efectos de 3.A.1.h, un médulo contiene uno o mas conmutadores o
diodos de semiconductores de potencia de estado sélido.
3.A.1.i. Moduladores electrodpticos de intensidad, amplitud o fase, disefiados para sefales
analogas y con cualquiera de las caracteristicas siguientes:
1. Frecuencia maxima de funcionamiento superior a 10 GHz pero inferior a 20 GHz,
pérdida optica por insercion igual o inferior a 3 dB y con cualquiera de las
caracteristicas siguientes:
a. Tension de media onda (V1) inferior a 2.7 V medida a una frecuencia igual
o inferior a 1 GHz, o
b. V1 inferior a 4 V medida a una frecuencia superior a 1 GHz, o
2. Frecuencia maxima de funcionamiento igual o superior a 20 GHz, pérdida 6ptica
por insercién igual o inferior a 3 dB y con cualquiera de las caracteristicas siguientes:
a. Vi inferior a 3.3 V medida a una frecuencia igual o inferior a 1 GHz, o
b. V1 inferior a 5 V medida a una frecuencia superior a 1 GHz.
Nota: Para 3.A.1.i incluye los moduladores electrodpticos que tienen conectores
opticos de entrada y salida (por ejemplo, latiguillos de fibra éptica).
Nota técnica: A efectos de 3.A.1.i, la tensién de media onda (V) es la tensién aplicada necesaria
para hacer un cambio de fase de 180 grados en la longitud de onda de la luz que se
propaga a través del modulador éptico.

Fraccion
Arancelaria/NICO

Descripcion Acotacion

8542.31.03

Procesadores y controladores, incluso | Unicamente: Dispositivos légicos programables,

combinados con memorias, | que tengan cualquiera de las caracteristicas
convertidores, circuitos |6gicos, | siguientes: a. Numero maximo de entradas/salidas
amplificadores, relojes y circuitos de | digitales de terminacion Unica superior a 700; o b.
sincronizacién, u otros circuitos. Una frecuencia pico unidireccional agregada de

01

— — transcepcion de datos de serie de 500 Gb/s o
Pa’ra television de alta definicion que tengan | gyperior; o circuitos integrados que realizan las
mas de 100,000 puertas. operaciones sefialadas en 3.A.1.a.14; o

02

Circuitos integrados hibridos. convertidores y mezcladores armonicos, que sean

99

cualquiera de los siguientes: a. Disefiados para
extender la gama de frecuencia de los analizadores
de sefales mas alld de 90 GHz; b. Disefados para
extender el régimen de funcionamiento de los
generadores de sefiales segun se indica: mas alla
de 90 GHz; hasta una potencia de salida superior a
100 mW (20 dBm) en cualquier punto de la gama de
frecuencia que exceda los 43.5 GHz, pero sin
sobrepasar los 90 GHz; c. Disefiados para extender
el régimen de funcionamiento de los analizadores de
redes segun se indica: mas alla de 110 GHz; hasta
una potencia de salida superior a 31.62 mW (15
dBm) en cualquier punto de la gama de frecuencia
que exceda los 43.5 GHz, pero sin sobrepasar los
Los demas. 90 GHz; hasta una potencia de salida superior a 1
mW (0 dBm) en cualquier punto de la gama de
frecuencia que exceda los 90 GHz, pero sin
sobrepasar los 110 GHz, o d. Disefiados para
extender la gama de frecuencia de los receptores de
prueba de microondas mas alld de 110 GHz; o
Médulos de  transmision/recepcion,  circuitos
integrados monoliticos de microondas (MMIC) de
transmision/recepcién, moédulos de transmisién y
circuitos integrados monoliticos de microondas
(MMIC) de transmisién, tasados para funcionar a
frecuencias superiores a 2.7 GHz y que presenten
todas las caracteristicas siguientes: a. Una potencia
de pico de salida en estado de saturacién (en
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watios), Psat, mayor que 505.62 dividido por el
cuadrado de la frecuencia maxima de
funcionamiento (en GHz) [Psat>505,62 W*GHz2
/fGHz 2 ] para cualquier canal; b. Un ancho de
banda fraccional mayor o igual que el 5 % para
cualquier canal; c. Cualquier lado planar con
longitud d (en cm) igual o inferior a 15 dividido por la
frecuencia minima de funcionamiento en GHz
[d £ 15 cm*GHz*N/fGHz], siendo N el numero de
canales de transmisién o de transmisién/recepcion, y
d. Un convertidor de fase variable electrénicamente
por canal; circuitos integrados disefiados o tasados
como resistentes a la radiaciéon; Microcircuitos de
microprocesador, microcircuitos de
microcomputadora, microcircuitos de
microcontrolador, circuitos integrados para
almacenamiento fabricados en un semiconductor
compuesto, convertidores analdgico-digital, circuitos
integrados que contienen convertidores analdgico-
digital y almacenan o procesan los datos
digitalizados, convertidores digital-analégico,
circuitos integrados dpticos o electro-Opticos
disefiados para el proceso de sefales, dispositivos
légicos programables por el usuario, circuitos
integrados para el usuario en los que la funcién es
desconocida o en los que el estado de control del
equipo en el que se vaya a usar el circuito integrado
es desconocido, procesadores de Transformada
Rapida de Fourier (FFT, por sus siglas en inglés),
memorias estaticas de acceso aleatorio (SRAM, por
sus siglas en inglés) o memorias no volatiles;
microcircuitos de microprocesador, microcircuitos de
microordenador y microcircuitos de microcontrolador
fabricados a partir de un semiconductor compuesto
y que funcionen a una frecuencia de reloj superior a
40 MHz; circuitos integrados convertidores
analdgico-digital (ADC, por sus siglas en inglés) y
digital-analégico (DAC, por sus siglas en inglés);
Circuitos integrados electrodpticos y circuitos
integrados opticos, disefiados para el proceso de
sefales, Dispositivos légicos programables, que
tengan cualquiera de las caracteristicas siguientes:
a. Numero maximo de entradas/salidas digitales de
terminacion Unica superior a 700; o b. Una
frecuencia pico unidireccional agregada de
transcepcion de datos de serie de 500 Gb/s o
superior; circuitos integrados para redes neuronales;
circuitos integrados para el usuario de los que la
funcion es desconocida o en los que el estado de
control del equipo en el que se vaya a usar el
circuito integrado es desconocido para el fabricante;
circuitos integrados digitales distintos de los que se
describen en los subarticulos 3.A.1.a.3.a 3.A.1.a.10.
6 3.A1.a12., fabricados a partir de un
semiconductor compuesto cualquiera; y
procesadores de transformada rapida de Fourier
(FFT) que tengan un tiempo de ejecucion tasado
para una transformaciéon FFT compleja de menos de
(N log, N)/20,480 ms, siendo N el nimero de puntos;
Sintetizadores Digitales Directos (DDS) con circuitos
integrados, en los términos comprendidos en el
Grupo 3.A.1; o circuitos integrados que realicen las
operaciones sefialadas en 3.A.1.a.14.; o
convertidores y mezcladores armonicos, que sean
cualquiera de los siguientes: a. Disefiados para
extender la gama de frecuencia de los analizadores
de sefales mas alla de 90 GHz; b. Disefados para
extender el régimen de funcionamiento de los
generadores de sefiales segun se indica: mas alla
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de 90 GHz; hasta una potencia de salida superior a
100 mW (20 dBm) en cualquier punto de la gama de
frecuencia que exceda los 43.5 GHz, pero sin
sobrepasar los 90 GHz; c. Disefiados para extender
el régimen de funcionamiento de los analizadores de
redes segun se indica: mas alla de 110 GHz; hasta
una potencia de salida superior a 31.62 mW (15
dBm) en cualquier punto de la gama de frecuencia
que exceda los 43.5 GHz, pero sin sobrepasar los
90 GHz; hasta una potencia de salida superior a 1
mW (0 dBm) en cualquier punto de la gama de
frecuencia que exceda los 90 GHz, pero sin
sobrepasar los 110 GHz, o d. Disefiados para
extender la gama de frecuencia de los receptores de
prueba de microondas mas alla de 110 GHz; o
Modulos de  transmision/recepcion,  circuitos
integrados monoliticos de microondas (MMIC) de
transmisién/recepcion, moédulos de transmision y
circuitos integrados monoliticos de microondas
(MMIC) de transmision, tasados para funcionar a
frecuencias superiores a 2.7 GHz y que presenten
todas las caracteristicas siguientes: a. Una potencia
de pico de salida en estado de saturacion (en
watios), Psat, mayor que 505.62 dividido por el
cuadrado de la frecuencia maxima de
funcionamiento (en GHz) [Psat>505,62 W*GHz2
/fGHz 2 ] para cualquier canal; b. Un ancho de
banda fraccional mayor o igual que el 5 % para
cualquier canal; c. Cualquier lado planar con
longitud d (en cm) igual o inferior a 15 dividido por la
frecuencia minima de funcionamiento en GHz [d <
15 cm*GHz*N/fGHz], siendo N el nimero de canales
de transmisién o de transmision/recepcion, y d. Un
convertidor de fase variable electronicamente por
canal; y/o Amplificadores de circuitos integrados
monoliticos de microondas (MMIC, por sus siglas en
inglés) que reunan cualquiera de las caracteristicas
siguientes: a) Tasados para operar a frecuencias
superiores a 2.7 GHz e inferiores o iguales a 6.8
GHz con un ancho de banda fraccionario superior al
15% y que tengan cualquiera de las caracteristicas
siguientes: 1. Una potencia de pico de salida en
estado de saturacion superior a 75 W (48,75 dBm)
en cualquier frecuencia superior a 2,7 GHz e inferior
o igual a 2,9 GHz; 2. Una potencia de pico de salida
en estado de saturacion superior a 55 W (47,4 dBm)
en cualquier frecuencia superior a 2,9 GHz e inferior
o igual a 3,2 GHz; 3. Una potencia de pico de salida
en estado de saturacion superior a 40 W (46 dBm)
en cualquier frecuencia superior a 3,2 GHz e inferior
o igual a 3,7 GHz, o 4. Una potencia de pico de
salida en estado de saturacion superior a 20 W (43
dBm) en cualquier frecuencia superior a 3,7 GHz e
inferior o igual a 6,8 GHz; b) Tasados para operar a
frecuencias superiores a 6.8 GHz e inferiores o
iguales a 16 GHz, con un ancho de banda fraccional
mayor del 10% y que tengan cualquiera de las
caracteristicas siguientes: 1. Una potencia de pico
de salida en estado de saturacion superior a 10 W
(40 dBm) en cualquier frecuencia superior a 6,8 GHz
e inferior o igual a 8,5 GHz, o 2. Una potencia de
pico de salida en estado de saturacién superior a 5
W (37 dBm) en cualquier frecuencia superior a 8,5
GHz e inferior o igual a 16 GHz; c) Tasados para
operar a una potencia de pico de salida en estado
de saturaciéon superior a 3 W (34,77 dBm) en
cualquier frecuencia superior a 16 GHz e inferior o
igual a 31,8 GHz y con un ancho de banda
fraccional superior al 10%; d) Tasados para a una
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potencia de pico de salida en estado de saturacion
superior a 0.1 nW (-70 dBm) en cualquier frecuencia
superior a 31.8 GHz e inferior o igual a 37 GHz; e)
Tasados para operar a una potencia de pico de
salida en estado de saturacion superior a 1 W (30
dBm) en cualquier frecuencia superior a 37 GHz e
inferior o igual a 43.5 GHz y con un ancho de banda
fraccional superior al 10 %; f) Tasados para operar a
una potencia de pico de salida en estado de
saturacion superior a 31.62 mW (15 dBm) en
cualquier frecuencia superior a 43.5 GHz e inferior o
igual a 75 GHz y con un ancho de banda fraccional
superior al 10 %; g) Tasados para operar a una
potencia de pico de salida en estado de saturacion
superior a 10 mW (10 dBm) en cualquier frecuencia
superior a 75 GHz e inferior o igual a 90 GHz y con
un ancho de banda fraccional superior al 5 %, o; h)
Tasados para operar a una potencia de pico de
salida en estado de saturacion superior a 0.1 nW (-
70 dBm) en cualquier frecuencia superior a 90 GHz;
o Dispositivos loégicos programables, que tengan
cualquiera de las caracteristicas siguientes: a.
Numero maximo de entradas/salidas digitales de
terminacion Unica superior a 700; o b. Una
frecuencia pico unidireccional agregada de
transcepcién de datos de serie de 500 Gb/s o
superior; o circuitos integrados que realizan las
operaciones  sefialadas  en 3.A.1.a.14.; o
convertidores y mezcladores armdnicos, que sean
cualquiera de los siguientes: a. Disefiados para
extender la gama de frecuencia de los analizadores
de sefiales mas alla de 90 GHz; b. Disefiados para
extender el régimen de funcionamiento de los
generadores de sefiales segun se indica: mas alla
de 90 GHz; hasta una potencia de salida superior a
100 mW (20 dBm) en cualquier punto de la gama de
frecuencia que exceda los 43.5 GHz, pero sin
sobrepasar los 90 GHz; c. Disefiados para extender
el régimen de funcionamiento de los analizadores de
redes segun se indica: mas alla de 110 GHz; hasta
una potencia de salida superior a 31.62 mW (15
dBm) en cualquier punto de la gama de frecuencia
que exceda los 43.5 GHz, pero sin sobrepasar los
90 GHz; hasta una potencia de salida superior
a 1 mW (0 dBm) en cualquier punto de la gama de
frecuencia que exceda los 90 GHz, pero sin
sobrepasar los 110 GHz, o d. Disefiados para
extender la gama de frecuencia de los receptores de
prueba de microondas mas alla de 110 GHz; o
Modulos  de  transmision/recepcion, circuitos
integrados monoliticos de microondas (MMIC) de
transmision/recepciéon, modulos de transmision y
circuitos integrados monoliticos de microondas
(MMIC) de transmision, tasados para funcionar a
frecuencias superiores a 2.7 GHz y que presenten
todas las caracteristicas siguientes: a. Una potencia
de pico de salida en estado de saturacion (en
watios), Psat, mayor que 505.62 dividido por el
cuadrado de la frecuencia maxima de
funcionamiento (en GHz) [Psat>505,62 W*GHz2
/fGHz 2 ] para cualquier canal; b. Un ancho de
banda fraccional mayor o igual que el 5 % para
cualquier canal; c. Cualquier lado planar con
longitud d (en cm) igual o inferior a 15 dividido por la
frecuencia minima de funcionamiento en GHz
[d £ 15 cm*GHz*N/fGHz], siendo N el numero de
canales de transmisién o de transmision/recepcion,
y d. Un convertidor de fase variable
electrénicamente por canal.
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8542.32.02

Memorias.

0

=

Circuitos integrados hibridos.

99

Los demas.

Unicamente: Circuitos integrados disefiados o
tasados como resistentes a la radiacion;
Microcircuitos de microprocesador, microcircuitos de
microcomputadora, microcircuitos de
microcontrolador, circuitos integrados para
almacenamiento fabricados en un semiconductor
compuesto, convertidores analdgico-digital, circuitos
integrados que contienen convertidores analdgico-
digital y almacenan o procesan los datos
digitalizados, convertidores digital-analégico,
circuitos integrados épticos o electro-6pticos
disefiados para el proceso de sefiales, dispositivos
légicos programables por el usuario, circuitos
integrados para el usuario en los que la funcién es
desconocida o en los que el estado de control del
equipo en el que se vaya a usar el circuito integrado
es desconocido, procesadores de Transformada
Rapida de Fourier (FFT, por sus siglas en inglés),
memorias estaticas de acceso aleatorio (SRAM, por
sus siglas en inglés) o memorias no volatiles;
microcircuitos de microprocesador, microcircuitos de
microordenador y microcircuitos de microcontrolador
fabricados a partir de un semiconductor compuesto
y que funcionen a una frecuencia de reloj superior a
40 MHz; circuitos integrados convertidores
analégico-digital (ADC, por sus siglas en inglés) y
digital-analégico (DAC, por sus siglas en inglés);
Circuitos integrados electrodpticos y circuitos
integrados opticos, disefiados para el proceso de
sefales, Dispositivos légicos programables, que
tengan cualquiera de las caracteristicas siguientes:
a. Numero maximo de entradas/salidas digitales de
terminacion Unica superior a 700; o b. Una
frecuencia pico unidireccional agregada de
transcepcion de datos de serie de 500 Gb/s o
superior; circuitos integrados para redes neuronales;
circuitos integrados para el usuario de los que la
funcién es desconocida o en los que el estado de
control del equipo en el que se vaya a usar el
circuito integrado es desconocido para el fabricante;
circuitos integrados digitales distintos de los que se
describen en los subarticulos 3.A.1.a.3.a 3.A.1.a.10.
6 3.A1.a12., fabricados a partir de un
semiconductor compuesto cualquiera; y
procesadores de transformada rapida de Fourier
(FFT) que tengan un tiempo de ejecucién tasado
para una transformacion FFT compleja de menos de
(N log, N)/20,480 ms, siendo N el nimero de puntos;
Sintetizadores Digitales Directos (DDS) con circuitos
integrados; circuitos integrados que realizan todas
las operaciones siguientes o se pueden programar
para realizar:  almacenamiento de  datos
digitalizados; o  procesamiento de  datos
digitalizados, en los términos comprendidos en el
Grupo 3.A; y/lo amplificadores de circuitos
integrados monoliticos de microondas (MMIC, por
sus siglas en inglés) que reunan cualquiera de las
caracteristicas siguientes: a) Tasados para operar a
frecuencias superiores a 2.7 GHz e inferiores o
iguales a 6.8 GHz con un ancho de banda
fraccionario superior al 15% y que tengan cualquiera
de las caracteristicas siguientes: 1. Una potencia de
pico de salida en estado de saturacién superior a 75
W (48,75 dBm) en cualquier frecuencia superior a
2,7 GHz e inferior o igual a 2,9 GHz; 2. Una potencia
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de pico de salida en estado de saturacion superior a
55 W (47,4 dBm) en cualquier frecuencia superior a
2,9 GHz e inferior o igual a 3,2 GHz; 3. Una potencia
de pico de salida en estado de saturacion superior a
40 W (46 dBm) en cualquier frecuencia superior a
3,2 GHz e inferior o igual a 3,7 GHz, o 4. Una
potencia de pico de salida en estado de saturacion
superior a 20 W (43 dBm) en cualquier frecuencia
superior a 3,7 GHz e inferior o igual a 6,8 GHz; b)
Tasados para operar a frecuencias superiores a 6.8
GHz e inferiores o iguales a 16 GHz, con un ancho
de banda fraccional mayor del 10% y que tengan
cualquiera de las caracteristicas siguientes: 1. Una
potencia de pico de salida en estado de saturacion
superior a 10 W (40 dBm) en cualquier frecuencia
superior a 6,8 GHz e inferior o igual a 8,5 GHz, o 2.
Una potencia de pico de salida en estado de
saturacion superior a 5 W (37 dBm) en cualquier
frecuencia superior a 8,5 GHz e inferior o igual a 16
GHz; c) Tasados para operar a una potencia de pico
de salida en estado de saturaciéon superior a 3 W
(34,77 dBm) en cualquier frecuencia superior a 16
GHz e inferior o igual a 31,8 GHz y con un ancho de
banda fraccional superior al 10%; d) Tasados para a
una potencia de pico de salida en estado de
saturacion superior a 0.1 nW (-70 dBm) en cualquier
frecuencia superior a 31.8 GHz e inferior o igual a
37 GHz; e) Tasados para operar a una potencia de
pico de salida en estado de saturacion superior a 1
W (30 dBm) en cualquier frecuencia superior a 37
GHz e inferior o igual a 43.5 GHz y con un ancho de
banda fraccional superior al 10 %; f) Tasados para
operar a una potencia de pico de salida en estado
de saturaciéon superior a 31.62 mW (15 dBm) en
cualquier frecuencia superior a 43.5 GHz e inferior o
igual a 75 GHz y con un ancho de banda fraccional
superior al 10 %; g) Tasados para operar a una
potencia de pico de salida en estado de saturacion
superior a 10 mW (10 dBm) en cualquier frecuencia
superior a 75 GHz e inferior o igual a 90 GHz y con
un ancho de banda fraccional superior al 5 %, o;
h) Tasados para operar a una potencia de pico de
salida en estado de saturacion superior a 0.1 nW
(-70 dBm) en cualquier frecuencia superior
a 90 GHz; o circuitos integrados que realizan todas
las operaciones siguientes o se pueden programar
para realizar: almacenamiento de  datos
digitalizados; o  procesamiento de  datos
digitalizados.

8542.33.02

Amplificadores.

0

=

Circuitos integrados hibridos.

99

Los demas.

Unicamente: Circuitos integrados disefiados o
tasados como resistentes a la radiacion;
Microcircuitos de microprocesador, microcircuitos de
microcomputadora, microcircuitos de
microcontrolador, circuitos integrados para
almacenamiento fabricados en un semiconductor
compuesto, convertidores analdgico-digital, circuitos
integrados que contienen convertidores analdgico-
digital y almacenan o procesan los datos
digitalizados, convertidores digital-analégico,
circuitos integrados dpticos o electro-Opticos
disefiados para el proceso de sefiales, dispositivos
légicos programables por el usuario, circuitos
integrados para el usuario en los que la funcién es
desconocida o en los que el estado de control del
equipo en el que se vaya a usar el circuito integrado
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es desconocido, procesadores de Transformada
Rapida de Fourier (FFT, por sus siglas en inglés),
memorias estaticas de acceso aleatorio (SRAM, por
sus siglas en inglés) o memorias no volatiles;
microcircuitos de microprocesador, microcircuitos de
microordenador y microcircuitos de microcontrolador
fabricados a partir de un semiconductor compuesto
y que funcionen a una frecuencia de reloj superior a
40 MHz; circuitos integrados convertidores
analdgico-digital (ADC, por sus siglas en inglés) y
digital-analégico (DAC, por sus siglas en inglés);
Circuitos integrados electrodpticos y circuitos
integrados 6pticos, disefiados para el proceso de
sefales, Dispositivos légicos programables, que
tengan cualquiera de las caracteristicas siguientes:
a. Numero maximo de entradas/salidas digitales de
terminacion Unica superior a 700; o b. Una
frecuencia pico unidireccional agregada de
transcepcion de datos de serie de 500 Gb/s o
superior; circuitos integrados para redes neuronales;
circuitos integrados para el usuario de los que la
funcién es desconocida o en los que el estado de
control del equipo en el que se vaya a usar el
circuito integrado es desconocido para el fabricante;
circuitos integrados digitales distintos de los que se
describen en los subarticulos 3.A.1.a.3.a 3.A.1.a.10.
6 3.A1.a12, fabricados a partir de un
semiconductor compuesto cualquiera; y
procesadores de transformada rapida de Fourier
(FFT) que tengan un tiempo de ejecucién tasado
para una transformaciéon FFT compleja de menos de
(N log, N)/20,480 ms, siendo N el nimero de puntos;
Sintetizadores Digitales Directos (DDS) con circuitos
integrados, en los términos comprendidos en el
Grupo 3.A.1; Amplificadores de circuitos integrados
monoliticos de microondas (MMIC, por sus siglas en
inglés) que rednan cualquiera de las caracteristicas
siguientes: a) Tasados para operar a frecuencias
superiores a 2.7 GHz e inferiores o iguales a 6.8
GHz con un ancho de banda fraccionario superior al
15% y que tengan cualquiera de las caracteristicas
siguientes: 1. Una potencia de pico de salida en
estado de saturacién superior a 75 W (48,75 dBm)
en cualquier frecuencia superior a 2,7 GHz e inferior
oigual a 2,9 GHz; 2. Una potencia de pico de salida
en estado de saturacion superior a 55 W (47,4 dBm)
en cualquier frecuencia superior a 2,9 GHz e inferior
o igual a 3,2 GHz; 3. Una potencia de pico de salida
en estado de saturacion superior a 40 W (46 dBm)
en cualquier frecuencia superior a 3,2 GHz e inferior
o igual a 3,7 GHz, o 4. Una potencia de pico de
salida en estado de saturacion superior a 20 W (43
dBm) en cualquier frecuencia superior a 3,7 GHz e
inferior o igual a 6,8 GHz; b) Tasados para operar a
frecuencias superiores a 6.8 GHz e inferiores o
iguales a 16 GHz, con un ancho de banda fraccional
mayor del 10% y que tengan cualquiera de las
caracteristicas siguientes: 1. Una potencia de pico
de salida en estado de saturacion superior a 10 W
(40 dBm) en cualquier frecuencia superior a 6,8 GHz
e inferior o igual a 8,5 GHz, o 2. Una potencia de
pico de salida en estado de saturacién superior a 5
W (37 dBm) en cualquier frecuencia superior a 8,5
GHz e inferior o igual a 16 GHz; c) Tasados para
operar a una potencia de pico de salida en estado
de saturacion superior a 3 W (34,77 dBm) en
cualquier frecuencia superior a 16 GHz e inferior o
igual a 31,8 GHz y con un ancho de banda
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fraccional superior al 10%; d) Tasados para a una
potencia de pico de salida en estado de saturacion
superior a 0.1 nW (-70 dBm) en cualquier frecuencia
superior a 31.8 GHz e inferior o igual a 37 GHz; e)
Tasados para operar a una potencia de pico de
salida en estado de saturacion superior a 1 W (30
dBm) en cualquier frecuencia superior a 37 GHz e
inferior o igual a 43.5 GHz y con un ancho de banda
fraccional superior al 10 %; f) Tasados para operar a
una potencia de pico de salida en estado de
saturacion superior a 31.62 mW (15 dBm) en
cualquier frecuencia superior a 43.5 GHz e inferior o
igual a 75 GHz y con un ancho de banda fraccional
superior al 10 %; g) Tasados para operar a una
potencia de pico de salida en estado de saturacion
superior a 10 mW (10 dBm) en cualquier frecuencia
superior a 75 GHz e inferior o igual a 90 GHz y con
un ancho de banda fraccional superior al 5 %, o; h)
Tasados para operar a una potencia de pico de
salida en estado de saturacion superior a 0.1 nW (-
70 dBm) en cualquier frecuencia superior a 90 GHz;
y/o convertidores y mezcladores arménicos, que
sean cualquiera de los siguientes: a. Disefiados
para extender la gama de frecuencia de los
analizadores de sefiales mas alla de 90 GHz; b.
Disefiados para extender el régimen de
funcionamiento de los generadores de sefales
segun se indica: mas alla de 90 GHz; hasta una
potencia de salida superior a 100 mW (20 dBm) en
cualquier punto de la gama de frecuencia que
exceda los 43.5 GHz, pero sin sobrepasar los 90
GHz; c. Disefiados para extender el régimen de
funcionamiento de los analizadores de redes segun
se indica: mas alla de 110 GHz; hasta una potencia
de salida superior a 31.62 mW (15 dBm) en
cualquier punto de la gama de frecuencia que
exceda los 43.5 GHz, pero sin sobrepasar los 90
GHz; hasta una potencia de salida superior a 1 mW
(0 dBm) en cualquier punto de la gama de
frecuencia que exceda los 90 GHz, pero sin
sobrepasar los 110 GHz; d. Disefiados para
extender la gama de frecuencia de los receptores de
prueba de microondas mas alla de 110 GHz.

8542.39.99

Los demas.

0

=

Circuitos integrados hibridos.

99

Los demas.

Unicamente: Circuitos integrados disefiados o
tasados como resistentes a la radiacion;
Microcircuitos de microprocesador, microcircuitos de
microcomputadora, microcircuitos de
microcontrolador, circuitos integrados para
almacenamiento fabricados en un semiconductor
compuesto, convertidores analdgico-digital, circuitos
integrados que contienen convertidores analdgico-
digital y almacenan o procesan los datos
digitalizados, convertidores digital-analégico,
circuitos integrados dpticos o electro-Opticos
disefiados para el proceso de sefiales, dispositivos
légicos programables por el usuario, circuitos
integrados para el usuario en los que la funcién es
desconocida o en los que el estado de control del
equipo en el que se vaya a usar el circuito integrado
es desconocido, procesadores de Transformada
Rapida de Fourier (FFT, por sus siglas en inglés),
memorias estaticas de acceso aleatorio (SRAM, por
sus siglas en inglés) o memorias no volatiles;
microcircuitos de microprocesador, microcircuitos de
microordenador y microcircuitos de microcontrolador
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fabricados a partir de un semiconductor compuesto
y que funcionen a una frecuencia de reloj superior a
40 MHz; circuitos integrados convertidores
analogico-digital (ADC, por sus siglas en inglés) y
digital-analégico (DAC, por sus siglas en inglés);
Circuitos integrados electrodpticos y circuitos
integrados opticos, disefiados para el proceso de
sefiales, Dispositivos légicos programables, que
tengan cualquiera de las caracteristicas siguientes:
a. Numero maximo de entradas/salidas digitales de
terminacion uUnica superior a 700; o b. Una
frecuencia pico unidireccional agregada de
transcepcion de datos de serie de 500 Gb/s o
superior; circuitos integrados para redes neuronales;
circuitos integrados para el usuario de los que la
funcién es desconocida o en los que el estado de
control del equipo en el que se vaya a usar el
circuito integrado es desconocido para el fabricante;
circuitos integrados digitales distintos de los que se
describen en los subarticulos 3.A.1.a.3.a 3.A.1.a.10.
6 3.A1.a.12., fabricados a partir de un
semiconductor compuesto cualquiera; y
procesadores de transformada rapida de Fourier
(FFT) que tengan un tiempo de ejecucion tasado
para una transformacion FFT compleja de menos de
(N log, N)/20,480 ms, siendo N el nimero de puntos;
Sintetizadores Digitales Directos (DDS) con circuitos
integrados, en los términos comprendidos en el
Grupo 3.A.1; dispositivos légicos programables, que
tengan cualquiera de las caracteristicas siguientes:
a. Numero maximo de entradas/salidas digitales de
terminacion Unica superior a 700; o b. Una
frecuencia pico unidireccional agregada de
transcepcion de datos de serie de 500 Gb/s o
superior; o circuitos integrados que realicen las
operaciones sefaladas en 3.A.1.a.14.a;
convertidores y mezcladores arménicos, que sean
cualquiera de los siguientes: a. Disefiados para
extender la gama de frecuencia de los analizadores
de sefales mas alld de 90 GHz; b. Disefados para
extender el régimen de funcionamiento de los
generadores de sefiales segun se indica: mas alla
de 90 GHz; hasta una potencia de salida superior a
100 mW (20 dBm) en cualquier punto de la gama de
frecuencia que exceda los 43.5 GHz, pero sin
sobrepasar los 90 GHz; c. Disefiados para extender
el régimen de funcionamiento de los analizadores de
redes segun se indica: mas alla de 110 GHz; hasta
una potencia de salida superior a 31.62 mW
(15 dBm) en cualquier punto de la gama de
frecuencia que exceda los 43.5 GHz, pero sin
sobrepasar los 90 GHz; hasta una potencia de
salida superior a 1 mW (0 dBm) en cualquier punto
de la gama de frecuencia que exceda los 90 GHz,
pero sin sobrepasar los 110 GHz; d. Disefiados para
extender la gama de frecuencia de los receptores de
prueba de microondas mas alld de 110 GHz;
moédulos de  transmision/recepcion,  circuitos
integrados monoliticos de microondas (MMIC) de
transmision/recepcién, moédulos de transmisién y
circuitos integrados monoliticos de microondas
(MMIC) de transmision, tasados para funcionar a
frecuencias superiores a 2.7 GHz y que presenten
todas las caracteristicas siguientes: a. una potencia
de pico de salida en estado de saturacion (en
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watios), Psat, mayor que 505.62 dividido por el
cuadrado de la frecuencia maxima de
funcionamiento (en GHz) [Psat>505,62 W*GHz2
/fGHz 2 ] para cualquier canal; b. un ancho de
banda fraccional mayor o igual que el 5 % para
cualquier canal; c. Cualquier lado planar con
longitud d (en cm) igual o inferior a 15 dividido por la
frecuencia minima de funcionamiento en GHz
[d £ 15 cm*GHz*N/fGHz], siendo N el numero de
canales de transmisién o de transmision/recepcion;
y d. Un convertidor de fase variable
electrénicamente por canal; y/o amplificadores de
circuitos integrados monoliticos de microondas
(MMIC, por sus siglas en inglés) que reunan
cualquiera de las caracteristicas siguientes:
a) Tasados para operar a frecuencias superiores a
2.7 GHz e inferiores o iguales a 6.8 GHz con un
ancho de banda fraccionario superior al 15% y que
tengan cualquiera de las caracteristicas siguientes:
1. Una potencia de pico de salida en estado de
saturacion superior a 75 W (48,75 dBm) en
cualquier frecuencia superior a 2,7 GHz e inferior o
igual a 2,9 GHz; 2. Una potencia de pico de salida
en estado de saturacion superior a 55 W (47,4 dBm)
en cualquier frecuencia superior a 2,9 GHz e inferior
o igual a 3,2 GHz; 3. Una potencia de pico de salida
en estado de saturacion superior a 40 W (46 dBm)
en cualquier frecuencia superior a 3,2 GHz e inferior
o igual a 3,7 GHz, o 4. Una potencia de pico de
salida en estado de saturaciéon superior a 20 W
(43 dBm) en cualquier frecuencia superior a 3,7 GHz
e inferior o igual a 6,8 GHz; b) Tasados para operar
a frecuencias superiores a 6.8 GHz e inferiores o
iguales a 16 GHz, con un ancho de banda fraccional
mayor del 10% y que tengan cualquiera de las
caracteristicas siguientes: 1. Una potencia de pico
de salida en estado de saturacion superior a 10 W
(40 dBm) en cualquier frecuencia superior a 6,8 GHz
e inferior o igual a 8,5 GHz, o 2. Una potencia de
pico de salida en estado de saturaciéon superior
a 5 W (37 dBm) en cualquier frecuencia superior a
8,5 GHz e inferior o igual a 16 GHz; c) Tasados para
operar a una potencia de pico de salida en estado
de saturacion superior a 3 W (34,77 dBm) en
cualquier frecuencia superior a 16 GHz e inferior o
igual a 31,8 GHz y con un ancho de banda
fraccional superior al 10%; d) Tasados para a una
potencia de pico de salida en estado de saturacion
superior a 0.1 nW (-70 dBm) en cualquier frecuencia
superior a 31.8 GHz e inferior o igual a 37 GHz;
e) Tasados para operar a una potencia de pico de
salida en estado de saturacion superior a 1 W
(30 dBm) en cualquier frecuencia superior a 37 GHz
e inferior o igual a 43.5 GHz y con un ancho de
banda fraccional superior al 10 %; f) Tasados para
operar a una potencia de pico de salida en estado
de saturacién superior a 31.62 mW (15 dBm) en
cualquier frecuencia superior a 43.5 GHz e inferior o
igual a 75 GHz y con un ancho de banda fraccional
superior al 10 %; g) Tasados para operar a una
potencia de pico de salida en estado de saturacion
superior a 10 mW (10 dBm) en cualquier frecuencia
superior a 75 GHz e inferior o igual a 90 GHz y con
un ancho de banda fraccional superior al 5 %, o;
h) Tasados para operar a una potencia de pico de
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salida en estado de saturacion superior a 0.1 nW
(-70 dBm) en cualquier frecuencia superior a 90
GHz; convertidores y mezcladores armonicos, que
sean cualquiera de los siguientes: a. Disefiados
para extender la gama de frecuencia de los
analizadores de sefiales mas alla de 90 GHz; b.
Disefiados para extender el régimen de
funcionamiento de los generadores de sefales
segun se indica: mas alla de 90 GHz; hasta una
potencia de salida superior a 100 mW (20 dBm) en
cualquier punto de la gama de frecuencia que
exceda los 43.5 GHz, pero sin sobrepasar los 90
GHz; c. Disefiados para extender el régimen de
funcionamiento de los analizadores de redes segun
se indica: mas alla de 110 GHz; hasta una potencia
de salida superior a 31.62 mW (15 dBm) en
cualquier punto de la gama de frecuencia que
exceda los 435 GHz, pero sin sobrepasar
los 90 GHz; hasta una potencia de salida superior a
1 mW (0 dBm) en cualquier punto de la gama de
frecuencia que exceda los 90 GHz, pero sin
sobrepasar los 110 GHz; d. Disefiados para
extender la gama de frecuencia de los receptores de
prueba de microondas mas alla de 110 GHz.

8543.70.99 | Los demas. Unicamente: Amplificadores de microondas de
Amplificadores de bajo ruido, reconocibles estac’c.J solido y conju.ntos/médulos que conterwgan
como concebidos exclusivamente para amplificadores de microondas de estado solido;

09 sistemas de recepcion de microondas via amplificadores de potencia de microondas que
satélite. contengan dispositivos electronicos de vacio
especificados en 3.A.1.b.1., comprendidos en el
10 [ Amplificadores de microondas. articulo 3.A.1.
8548.90.99 Los demas. Unicamente: Componentes de microondas o de
99 | Los demas. ondas milimétricas.

8517.70.99 Los demés. Unicamente: Filtros pasabanda o filtros supresores
Filtros de banda pasante de cuarzo, de banda sintonizables electrénica o
cerdmicos o mecanicos, reconodibles como magnéticamente, dotados de mas de 5 resonadores

02 | concebidos exclusivamente para equipos sintonizables capaces de sintonizar en una banda
de radio-comunicacion, excepto los filtros de frecuencias de1.5:1 (fmax/fmin) en menos de 10
para equipos receptores de tipo doméstico. microsegundos, que tengan banda de paso de mas

de 0.5 % de la frecuencia central o banda de
atenuacién infinita de menos de 0.5 % de la
frecuencia central; y/o dispositivos de ondas
acusticas de superficie y de ondas acusticas
rasantes (poco profundas); dispositivos de ondas
acusticas de volumen que permitan el procesado
directo de sefiales a frecuencias superiores a 6
GHz; dispositivos optoacusticos de proceso de
99 | Los demas. sefiales en los que se utilice una interaccion entre

ondas acusticas (de volumen o de superficie) y
ondas luminosas que permita el procesado directo
de sefiales o de imagenes, incluidos el andlisis
espectral, la correlacion o la convolucion;
sintetizadores de frecuencias, conjuntos electrénicos
con un tiempo de conmutacion de frecuencias, en
los términos comprendidos en el Grupo 3.A.1.
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8529.10.09

Antenas y reflectores de antena de
cualquier tipo; partes apropiadas para su
utilizacién con dichos articulos.

99

Las demas.

Unicamente:  Convertidores y  mezcladores
armonicos, que sean cualquiera de los siguientes:
disefiados para extender la gama de frecuencia de
los analizadores de sefiales mas alla de 90 GHz;
disefiados para extender el régimen de
funcionamiento de los generadores de sefales
segun se indica: mas alla de 90 GHz; hasta una
potencia de salida superior a 100 mW (20 dBm) en
cualquier punto de la gama de frecuencia que
exceda los 43.5 GHz, pero sin sobrepasar los 90
GHz; disefiados para extender el régimen de
funcionamiento de los analizadores de redes segun
se indica:mas alla de 110 GHz; hasta una potencia
de salida superior a 31.62 mW (15 dBm) en
cualquier punto de la gama de frecuencia que
exceda los 43.5 GHz, pero sin sobrepasar los 90
GHz; hasta una potencia de salida superior a 1 mW
(0 dBm) en cualquier punto de la gama de
frecuencia que exceda los 90 GHz, pero sin
sobrepasar los 110 GHz, o disefiados para extender
la gama de frecuencia de los receptores de prueba
de microondas mas alla de 110 GHz; o dispositivos
de ondas acusticas de superficie y de ondas
acusticas rasantes (poco profundas); dispositivos de
ondas acusticas de volumen que permitan el
procesado directo de sefiales a frecuencias
superiores a 6 GHz; dispositivos optoacusticos de
proceso de sefiales en los que se utlice una
interaccion entre ondas acusticas (de volumen o de
superficie) y ondas luminosas que permita el
procesado directo de sefiales o de imagenes,
incluidos el andlisis espectral, la correlacion o la
convolucién;  sintetizadores de  frecuencias,
conjuntos  electrénicos con un tiempo de
conmutacion de frecuencias, en los términos
comprendidos en el Grupo 3.A.1.

8529.90.99

Las demas.

04

Reconocibles como concebidas
exclusivamente para sistemas de
transmisiéon y/o recepcion de microondas
via satélite o para generadores de sefiales
de teletexto.

99

Las demas.

Unicamente: Mdédulos de potencia de microondas
(MPM) consistentes en, al menos, un tubo de ondas
progresivas, un circuito integrado monolitico de
microondas y un acondicionador electrénico
integrado de potencia, y que cumplan todo lo
siguiente: a) un tiempo de activacién que vaya de
apagado a plenamente operativo en menos de10
segundos; b) un volumen inferior a la potencia
nominal maxima en vatios multiplicado por 10
cm3/W; y ¢) un ancho de banda instantaneo mayor
que 1 octava (fmax.>2fmin.) y que tengan cualquiera
de las siguientes caracteristicas: para frecuencias
iguales o inferiores a 18 GHz, una potencia de
salida de radiofrecuencia superior a 100 W o una
frecuencia superior a 18 GHz; y/o convertidores y
mezcladores armonicos, que sean cualquiera de los
siguientes: a) disefiados para extender la gama de
frecuencia de los analizadores de sefiales mas alla
de 90 GHz; b) disefiados para extender el régimen
de funcionamiento de los generadores de sefales
segun se indica: 1. Mas alld de 90 GHz; 2. Hasta
una potencia de salida superior a 100 mW (20 dBm)
en cualquier punto de la gama de frecuencia que
exceda los 43.5 GHz, pero sin sobrepasar los 90
GHz; c) disefiados para extender el régimen de
funcionamiento de los analizadores de redes segun
se indica: 1. Mas alla de 110 GHz; 2. Hasta una
potencia de salida superior a 31.62 mW (15 dBm) en
cualquier punto de la gama de frecuencia que
exceda los 43.5 GHz, pero sin sobrepasar los 90
GHz; 3. Hasta una potencia de salida superior a 1
mW (0 dBm) en cualquier punto de la gama de
frecuencia que exceda los 90 GHz, pero sin
sobrepasar los 110 GHz, o d) disefiados para
extender la gama de frecuencia de los receptores de
prueba de microondas mas alla de 110 GHz.
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8540.79.99

Los demés.

00

Los demas.

Unicamente: Dispositivos electrénicos de vacio de
ondas progresivas, de impulsos o continuas;
dispositivos electronicos de vacio amplificadores de
campos cruzados con ganancia superior a 17 dB; o
dispositivos electronicos de vacio con la capacidad
de operar en un modo dual.

8540.99.99

Las demas.

00

Las demas.

Unicamente: Céatodos termiénicos disefiados para
dispositivos electronicos de vacio que produzcan
una densidad de corriente en emision continua, en
las condiciones de funcionamiento nominales,
superior a 5 A/lcm?; o una densidad de corriente de
impulsos (no continua) en las condiciones de
funcionamiento nominales superiores a 10 A/cm?.

8541.21.01

Con una capacidad de disipacion inferior
alw.

00

Con una capacidad de disipacion inferior a
1W.

Unicamente: Transistores discretos de microondas
que tengan cualquiera de las caracteristicas
siguientes: a) tasados para operar a frecuencias
superiores a 2.7 GHz e inferiores o iguales a
6.8 GHz y que posean cualquiera de las
caracteristicas siguientes: 1. Una potencia de pico
de salida en estado de saturacion superior a 400 W
(56 dBm) en cualquier frecuencia superior a 2,7 GHz
e inferior o igual a 2,9 GHz; 2. Una potencia de pico
de salida en estado de saturacion superior a 205 W
(53,12 dBm) en cualquier frecuencia superior a
2,9 GHz e inferior o igual a 3,2 GHz; 3. Una potencia
de pico de salida en estado de saturacion superior a
115 W (50,61 dBm) en cualquier frecuencia superior
a 3,2 GHz e inferior o igual a 3,7 GHz; o 4. Una
potencia de pico de salida en estado de saturacion
superior a 60 W (47,78 dBm) en cualquier
frecuencia superior a 3,7 GHz e inferior o igual a
6,8 GHz; b) Tasados para operar a frecuencias
superiores a 6.8 GHz e inferiores o iguales a
318 GHz y que tengan cualquiera de las
caracteristicas siguientes: 1. Una potencia de pico
de salida en estado de saturacion superior a 50 W
(47 dBm) en cualquier frecuencia superior a 6,8 GHz
e inferior o igual a 8,5 GHz; 2. Una potencia de pico
de salida en estado de saturacion superior a 15 W
(41,76 dBm) en cualquier frecuencia superior
a 8,5 GHz e inferior o igual a 12 GHz; 3. Una
potencia de pico de salida en estado de saturacion
superior a 40 W (46 dBm) en cualquier frecuencia
superior a 12 GHz e inferior o igual a 16 GHz; o 4.
Una potencia de pico de salida en estado de
saturacion superior a 7 W (38.45 dBm) en cualquier
frecuencia superior a 16 GHz e inferior o igual a
31.8 GHz; c) Tasados para operar con una potencia
de pico de salida saturada superior a 0.5 W
(27 dBm) incluyendo cualquier frecuencia superior a
31.8 GHz hasta e incluyendo 37 GHz; d) Tasados
para operar con una potencia de pico de salida
saturada superior a 1 W (30 dBm) incluyendo
cualquier frecuencia superior a 37 GHz hasta e
incluyendo 43.5 GHz; e) Tasados para operar con
una potencia de pico de salida saturada superior a
0.1 nW (-70 dBm) a cualquier frecuencia que exceda
43.5 GHz; o f) Ademas de los especificados en
3.A.1.b.3.a. a 3.A.1.b.3.e. y tasados para operar con
una potencia de pico de salida de saturacién
superior a 5 W (37.0 dBm) en todas las frecuencias
que excedan los 8.5 GHz hasta e incluyendo 31.8
GHz.; o Transistores de efecto campo de unién
(JFETs, por sus siglas en inglés); transistores
verticales de efecto campo de unién (VJFETs por
sus siglas en inglés); transistores de efecto campo
de unién con semiconductor de &xido metalico
(MOSFETS por sus siglas en inglés); transistores de
doble difusion de efecto campo de unidon con
semiconductor de 6xido metalico (DMOSFETs por
sus siglas en inglés); transistores bipolares de
puerta aislada (IGBTs por sus siglas en inglés);
transistores de alta movilidad de electrones (HEMTs
por sus siglas en inglés); transistores de union
bipolar (BJTs por sus siglas en inglés).
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8541.29.99

Los demés.

00

Los demas.

Unicamente: Transistores discretos de microondas
que tengan cualquiera de las caracteristicas
siguientes: a) tasados para operar a frecuencias
superiores a 2.7 GHz e inferiores o iguales a 6.8
GHz y que posean cualquiera de las caracteristicas
siguientes: 1. Una potencia de pico de salida en
estado de saturacion superior a 400 W (56 dBm) en
cualquier frecuencia superior a 2,7 GHz e inferior o
igual a 2,9 GHz; 2. Una potencia de pico de salida
en estado de saturacion superior a 205 W (53,12
dBm) en cualquier frecuencia superior a 2,9 GHz e
inferior o igual a 3,2 GHz; 3. Una potencia de pico
de salida en estado de saturacion superior a 115 W
(50,61 dBm) en cualquier frecuencia superior a 3,2
GHz e inferior o igual a 3,7 GHz; o 4. Una potencia
de pico de salida en estado de saturacion superior a
60 W (47,78 dBm) en cualquier frecuencia superior
a 3,7 GHz e inferior o igual a 6,8 GHz; b) Tasados
para operar a frecuencias superiores a 6.8 GHz e
inferiores o iguales a 31.8 GHz y que tengan
cualquiera de las caracteristicas siguientes: 1. Una
potencia de pico de salida en estado de saturacion
superior a 50 W (47 dBm) en cualquier frecuencia
superior a 6,8 GHz e inferior o igual a 8,5 GHz; 2.
Una potencia de pico de salida en estado de
saturacion superior a 15 W (41,76 dBm) en
cualquier frecuencia superior a 8,5 GHz e inferior o
igual a 12 GHz; 3. Una potencia de pico de salida en
estado de saturacién superior a 40 W (46 dBm) en
cualquier frecuencia superior a 12 GHz e inferior o
igual a 16 GHz; o 4. Una potencia de pico de salida
en estado de saturacion superior a 7 W (38.45 dBm)
en cualquier frecuencia superior a 16 GHz e inferior
o igual a 31.8 GHz; c) Tasados para operar con una
potencia de pico de salida saturada superior a 0.5 W
(27 dBm) incluyendo cualquier frecuencia superior a
31.8 GHz hasta e incluyendo 37 GHz; d) Tasados
para operar con una potencia de pico de salida
saturada superior a 1 W (30 dBm) incluyendo
cualquier frecuencia superior a 37 GHz hasta e
incluyendo 43.5 GHz; e) Tasados para operar con
una potencia de pico de salida saturada superior a
0.1 nW (-70 dBm) a cualquier frecuencia que exceda
43.5 GHz; o f) Ademas de los especificados en
3.A.1.b.3.a. a 3.A.1.b.3.e. y tasados para operar con
una potencia de pico de salida de saturaciéon
superior a 5 W (37.0 dBm) en todas las frecuencias
que excedan los 8.5 GHz hasta e incluyendo 31.8
GHz.; o Transistores de efecto campo de unién
(JFETs, por sus siglas en inglés); transistores
verticales de efecto campo de unién (VJFETs por
sus siglas en inglés); transistores de efecto campo
de wunién con semiconductor de &xido metalico
(MOSFETS por sus siglas en inglés); transistores de
doble difusion de efecto campo de uniéon con
semiconductor de 6xido metalico (DMOSFETs por
sus siglas en inglés); transistores bipolares de
puerta aislada (IGBTs por sus siglas en inglés);
transistores de alta movilidad de electrones (HEMTs
por sus siglas en inglés); transistores de union
bipolar (BJTs por sus siglas en inglés).
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8541.60.01

Cristales piezoeléctricos montados.

00

Cristales piezoeléctricos montados.

Unicamente: Osciladores o conjuntos osciladores,
especificados para funcionar con un ruido de fase
en banda lateral unica (SSB, por sus siglas en
inglés), expresado en dBc / Hz, inferior a (mejor
que) - (126 + 20log1oF - 20log1of) en cualquier punto
dentro del rango de 10 Hz < F < 10 kHz; dispositivos
de ondas acusticas de superficie y de ondas
acusticas  rasantes  (poco  profundas); ylo
dispositivos de ondas acusticas de volumen que
permitan el procesado directo de sefiales a
frecuencias superiores a 6 GHz; dispositivos
optoacusticos de proceso de sefales en los que se
utilice una interaccién entre ondas acusticas (de
volumen o de superficie) y ondas luminosas que
permita el procesado directo de sefiales o de
imagenes, incluidos el andlisis espectral, la
correlacién o la convolucion.

8501.31.99

Los demas.

00

Los demas.

Unicamente: Células primarias que tengan
cualquiera de las caracteristicas siguientes a 20°C:
densidad energética superior a 550 Wh/kg y una
densidad de potencia continua superior a 50 W/kg; o
densidad energética superior a 50 Wh/kg y una
densidad de potencia continua superior a 350 W/kg;
células secundarias que tengan una densidad de
energia superior a 350 Wh/kg a 20°C.

8501.32.99

Los demas.

00

Los demas.

Unicamente: Células primarias que tengan
cualquiera de las caracteristicas siguientes a 20°C:
densidad energética superior a 550 Wh/kg y una
densidad de potencia continua superior a 50 W/kg; o
densidad energética superior a 50 Wh/kg y una
densidad de potencia continua superior a 350 W/kg;
células secundarias que tengan una densidad de
energia superior a 350 Wh/kg a 20°C.

8505.90.06

Los demaés, incluidas las partes.

99

Los demas.

Unicamente: Electroimanes o solenoides
superconductores, disefiados especialmente para
un tiempo de carga o descarga completa inferior a
un segundo y que tengan todas las caracteristicas
del subarticulo 3.A.2.1.b.

8532.25.99

Los demas.

99

Los demas.

Unicamente: Condensadores con una frecuencia
de repeticion inferior a 10 Hz (condensadores
monopulsos) y que tengan: tensién nominal igual o
superior a 5 kV, densidad de energia igual o
superior a 250 J/kg; y energia total igual o superior a
25 kJ; o condensadores con una frecuencia de
repeticion igual o superior a 10 Hz (condensadores
de descargas sucesivas) y que tengan las
caracteristicas siguientes: tension nominal igual o
superior a 5 kV, densidad de energia igual o
superior a 50 J/kg, energia total igual o superior a
100 J, y vida util igual o superior a 10,000 ciclos de
carga/descarga.

8532.29.99

Los demas.

99

Los demas.

Unicamente: Condensadores con una frecuencia
de repeticion inferior a 10 Hz (condensadores
monopulsos) y que tengan: tensién nominal igual o
superior a 5 kV, densidad de energia igual o
superior a 250 J/kg; y energia total igual o superior a
25 kJ; o condensadores con una frecuencia de
repeticion igual o superior a 10 Hz (condensadores
de descargas sucesivas) y que tengan las
caracteristicas siguientes: tension nominal igual o
superior a 5 kV, densidad de energia igual o
superior a 50 J/kg, energia total igual o superior a
100 J, y vida util igual o superior a 10,000 ciclos de
carga/descarga.
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Dispositivos semiconductores | (Jnicamente: Células fotovoltaicas, conjuntos de
fotosensibles, incluidas las células | recyprimientos de vidrio para interconexiones de

8541.40.04 fotovoltaicas, aunque estén células(CIC), paneles solares y generadores
ensambladas en mddulos o paneles; | fotoeléctricos, que son calificados para uso espacial,
diodos emisores de luz (LED). que tengan una eficiencia media minima superior al

Dispositivos semiconductores fotosensibles, | 20 % a una temperatura de funcionamiento de301 K

o1 excepto los comprendidos en los nimeros .<28 ".C).?ajo una iluminacic'.m simulada AMO con una
de identificacion comercial 8541.40.01.02 y | irradiacion de 1,367 watios por metro cuadrado
8541.40.01.03. (W/m2); y/o diodos PiN o diodos Schottky.

9031.80.99 Los demas. Unicamente: Codificadores de posicién absoluta del
tipo de entrada rotativa que tengan una exactitud
inferior o igual a (mejor que) + 1.0 segundos de

99 | Los demas. arco, y anillos, discos o escalas de codificador

disefiados especialmente para ello.

Tiristores, diacs y triacs, excepto los | Unicamente: Dispositivos tiristor y médulos tiristor

8541.30.01 . - i . .
dispositivos fotosensibles. de conmutacion de potencia pulsada de estado
- L ) L . sélido que utlicen métodos de conmutaciéon
Tiristores unidireccionales o bidireccionales . e
. - controlados eléctricamente, Opticamente o por

01 | (triacs), encapsulados en plastico, de hasta .

40 amperes. rad|a0|orr1 Qe elet.:trc?nes y que tengan a]guna dre'las
caracteristicas siguientes: 1) una velocidad maxima
de crecimiento de la corriente de activacion (di/dt)
superior a 30,000 A/ s,y una tensién en estado
bloqueado superior a 1,100 V; o 2) una velocidad
maxima de crecimiento de la corriente de activacion

99 | Los demas. (di/d.t? super.ior a '2,.000 Als y que cumplan.una

tensiéon nominal maxima en estado bloqueado igual
o superior a 3,000 V; y una corriente maxima (sobre
intensidad) igual o superior a 3,000 A; y/o tiristores y
rectificadores de silicio controlados (SCRs) o
tiristores desactivables por puerta (GTOs).

Los demas dispositivos, aparatos e |Unicamente: Moduladores electrodpticos de

9013.80.02 . . . . - =
instrumentos. intensidad, amplitud o fase, disefiados para sefales
andlogas y con una frecuencia maxima de
funcionamiento superior a 10 GHz pero inferior a 20
GHz, pérdida éptica por insercion igual o inferior a 3
dB y con una tensién de media onda (V) inferior a
2.7 V medida a una frecuencia igual o inferior a 1

00 Los demas dispositivos, aparatos e | CHZ, o Vr inferior a 4 V medida a una fr'ec.uencia
instrumentos. superior a 1 GHz; o con una frecuencia maxima de

funcionamiento igual o superior a 20 GHz, pérdida
optica por insercion igual o inferior a 3 dB y con V1
inferior a 3.3 V medida a una frecuencia igual o
inferior a 1 GHz, o V1 inferior a 5 V medida a una
frecuencia superior a 1 GHz.

Grupo 3.A.2

Conjuntos electrénicos, médulos y equipos de uso general, segun se indica:

a. Equipos de grabacion y osciloscopios, segun se indica:

1. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2013
2. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2013
3. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2013
4. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2013
5. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2015

6. Grabadores de datos digitales que retinan todas las caracteristicas siguientes:
a. Un transito continuo sostenido superior a 6.4 Gbits/s en disco o unidad de memoria de

estado solido, y

b. Un procesador que analice los datos de sefiales de radiofrecuencia mientras se esta

grabando
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Notas técnicas:

1. Para los grabadores con arquitectura de bus paralelo, la tasa de transito continuo es la
tasa mas alta de palabras multiplicada por el nimero de bits por palabra.

2. Transito continuo es la tasa de datos mas rapida que puede grabar el instrumento en
disco o unidad de memoria de estado sélido sin pérdida de ninguna informacién,
manteniendo la velocidad de entrada de datos digitales o la tasa de conversién del
digitalizador.

7. Osciloscopios en tiempo real con una media cuadratica (rms) vertical de tension de ruido
inferior al 2 % de la escala total en la escala vertical que proporciona el valor mas bajo de
ruido para cualquier entrada de 3 dB de ancho de banda de 60 GHz o mas por canal.

Nota: 3.A.2.a.7 no somete a control los osciloscopios de muestreo de tiempo equivalente.

b. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2009
c. Analizadores de sefial de radiofrecuencia, segun se indica:

1. Analizadores de sefales que tienen un ancho de banda de 3 dB (RBW) superior a 40 MHz,
en cualquier lugar dentro del rango de frecuencia superior a 31.8 GHz pero no superior a
37 GHz;

2. Analizadores de sefiales que muestren un Nivel de Ruido Promedio (DANL) inferior a (mejor
que) -150 dBm / Hz en cualquier lugar dentro de la gama de frecuencias superiores a 43.5
GHz pero no superior a 90 GHz;

3. Analizadores de sefales que tiene una frecuencia superior a 90 GHz;

4. Analizadores de sefiales que tengan las siguientes caracteristicas:

a. Un ancho de banda en tiempo real superior a 170 MHz; y
b. Que tenga cualquiera de las caracteristicas siguientes:

1. Un 100% de probabilidad de descubrimiento con una reducciéon menor a 3 dB de la
amplitud completa debido a los intervalos o efectos de ventana de sefiales con una
duracién de 15 ps o menor;

2. Una funcién de 'activador de la mascara de frecuencia' con un 100 % de
probabilidad de activacién (captura) de sefiales y una duracién de 15 pys o menos.

Notas Técnicas

1. El ancho de banda en tiempo real: es la gama de frecuencia mas ancha para la
que el analizador puede transformar totalmente y de forma continua datos del
dominio temporal en resultados de frecuencia, utilizando una transformada de
Fourier u otra transfromada temporal discreta que procese cada punto temporal
entrante, sin una reduccioén de la amplitud medida de mas de 3 dB por debajo de
la amplitud real de la sefal provocada por lagunas o efectos ventanta y que, al
mismo tiempo, envie o muestre los datos transformados

2. El término probabilidad de descubrimiento en 3.A.2.c.4.b., también es referido
como probabilidad de intercepcion o probabilidad de captura.

3. Para los propésitos del 3.A.2.c.4.b., la duracién del 100% de probabilidad de
descubrimiento es equivalente a la duracion minima de sefial necesaria para la
medicion del nivel especifico de incertidumbre.

4. Activador de la méascara de frecuencia: es un mecanismo mediante el cual la
funcién de activacion puede seleccionar una gama de frecuencias que se activara
como un subconjunto del ancho de banda adquirido a la vez que se ignoran otras
sefiales que también puedan estar presentes en el mismo ancho de banda de
adquisicion. Un activador de la méascara de frecuencia puede contener mas de
una serie de limites independientes.

Nota: 3.A.2.c.4. no somete a control los analizadores de sefales que utilicen
Unicamente filtros de ancho de banda de porcentaje constante (también llamados
filtros de octavas o filtros de octavas parciales).

5. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2016

d. Generadores de sefales que tengan cualquiera de las caracteristicas siguientes:

1. Estar especificados para generar sefiales moduladas por impulsos que retnan todas las

caracteristicas siguientes, en cualquier punto de la gama de frecuencia superior a 31.8 GHz

pero sin sobrepasar los 37 GHz:
a. Duracién de pulso de menos de 25 ns; y
b. Encendido/apagado con una proporcion igual o excediendo 65 dB;

2. Una potencia de salida superior a 100 mW (20 dBm) en cualquier lugar dentro de la gama
de frecuencia sintetizada superior a 43.5 GHz pero no superior a 90 GHz;
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3. Un tiempo de conmutacién de frecuencias, especificado por alguna de las siguientes
caracteristicas:

a. Eliminado por el Arreglo Wassenar desde 2012;

b. Inferior a 100 s para cualquier cambio de frecuencia superior a 2.2 GHz dentro de
la gama de frecuencia sintetizada superior a 4.8 GHz, pero que no supere los 31.8
GHz;

c. Eliminado por el Arreglo Wassenar desde 2014;

d. Inferior a 500 ps para cualquier cambio de frecuencia superior a 550 MHz dentro de
la gama de frecuencia sintetizada superior a 31.8 GHz, pero que no supere
los 37 GHz; o

e. Menos de 100 ys para cualquier cambio de frecuencia superior a 2.2 GHz dentro de
la gama de frecuencia sintetizada superior a 37 GHz pero no superior a 90 GHz, o

f. Eliminado por el Arreglo Wassenar desde 2014;

4. Ruido de fase en banda lateral unica (SSB), expresado en dBc/Hz, especificado dentro de
los siguientes:
a. Menor (mejor) que —(126 + 20log10F-20 log10f), dentro del rango de
10 Hz=F<10 kHz; y dentro del rango de frecuencia sintetizada superior a 3.2 GHz
pero no superior a 90 GHz; y
b. Menor (mejor) que —(206 - 20log1oF - 20log1of), dentro del rango de 10 kHz < F<100
kHz; y dentro del rango de frecuencia sintetizada superior a 3.2 GHz pero no
superior a 90 GHz;
Nota Técnica: En 3.A.2.d.4, F es el desfase con respecto a la frecuencia de funcionamiento en
Hz y f es la frecuencia de funcionamiento en MHz.
5. Un ancho de banda de modulacién de radiofrecuencia (RF, por sus siglas en ingles) de
sefiales de banda base digitales, segun lo especificado por cualquiera de los siguientes:
a. Superior a 2.2 GHz dentro del rango de frecuencia superior a 4.8 GHz pero sin
exceder 31.8 GHz;

b. Superior a 550 MHz dentro del rango de frecuencia superior a 31,8 GHz pero sin
exceder 37 GHz; o

c. Superior a 2,2 GHz dentro del rango de frecuencia superior a 37 GHz pero sin
exceder 90 GHz; o
Nota técnica: Un ancho de banda de modulacién de RF es el ancho de banda de
radiofrecuencia (RF) ocupado por una sefial de banda base codificada modulada
digitalmente en una sefial de radiofrecuencia También se le conoce como ancho de
banda de informacién o vector de modulacion.
La modulacion digital 1 / Q es el método técnico para producir un vector modulado
en una sefial de RF de salida, y esa sefal de salida se suele especificar como que
tiene un ancho de banda de modulacion de RF.

6. Un maximo de frecuencia de sintonizacion superior a 90 GHz.
Nota 1: A los efectos de 3.A.2.d, los generadores de sefiales de frecuencia sintetizada
incluyen los generadores de funcion y de forma de onda arbitraria.
Nota 2: 3.A.2.d. no somete a control los equipos en los que la frecuencia de salida se
produce mediante la adicion o la sustraccién de dos o mas frecuencias obtenidas mediante
osciladores a cristal, o por una adicion o sustraccion seguida por una multiplicacién del
resultado.
Notas técnicas:

1. La méxima frecuencia sintetizada de una forma de onda o la funcién de un generador es
calculada dividiendo la tasa de muestra sobre las muestras sobre segundo por un factor de
2.5.

2. A efectos de 3.A.2.d.1.a, la duracién del impulso se define como el intervalo de tiempo
comprendido entre el punto situado en el borde principal, que corresponde al 50 % de la
amplitud del impulso, hasta el punto del flanco, que corresponde al 50 % de la amplitud del
impulso.

3.A.2.e. Analizadores de redes que tengan cualquiera de las siguientes caracteristicas:

1. Una salida de poder superior a 31.62 mW (15 dBm) dentro del rango de frecuencia de
operacion superior a 43.5 GHz, sin exceder los 90 GHz;
2.Una salida de poder superior a 1mW (0dBm) dentro del rango de frecuencia de operacion
superior a 90 GHz, sin exceder los 110 GHz;
3.La funcionalidad de mediciéon de vector no lineal en frecuencias superiores a 50 GHz, sin
exceder los 110 GHz; o
Nota Técnica: La funcionalidad de medicién de vector no lineal es la capacidad de un
instrumento para analizar los resultados de las pruebas de los dispositivos insertados en el
dominio de gran sefial o el rango de distorsion no lineal
4.Una frecuencia maxima de operacion superior a los 110 GHz,
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3.A.2.f. Receptores de prueba de microondas que tengan las caracteristicas siguientes:
1. Frecuencia maxima de funcionamiento superior a 110 GHz; y
2. Capacidad para medir simultaneamente la amplitud y la fase;
3.A.2.g. Patrones de frecuencia atémicos que sean cualquiera de los siguientes:
1. Calificados para uso espacial;
2. Que no sean patrones de rubidio y tengan una estabilidad a largo plazo inferior a (mejor
que)1 x 10 —11/mes; o
3.No calificados para uso espacial y que cumplan todo lo siguiente:
a. Que sea un patrén de rubidio;
b. Estabilidad a largo plazo inferior a (mejor que) 1 x 10 —11/mes; y
c. Consumo de potencia total inferiora 1 W.
3.A.2.h. Conjuntos electrénicos, médulos o equipos, especificados para realizar todas las
operaciones siguientes:
1. Conversiones analégico-digital que retinan cualquiera de las caracteristicas siguientes:
a. Resolucion igual o superior a 8 bits, pero inferior a 10 bits, con una velocidad de salida
superior a 1.3 gigamustras por segundo (GSPS);

b. Resolucién igual o superior a 10 bits, pero inferior a 12 bits, con una velocidad de salida
superior a 1.0 GSPS;

c. Resolucion igual o superior a 12 bits, pero inferior a 14 bits, con una velocidad de salida
superior a 1.0 GSPS;

d. Resolucion igual o superior a 14 bits pero inferior a 16 bits, con una velocidad de salida
superior a 400 megamuestras por segundo (MSPS); o

e. Resolucién igual o superior a 16 bits con una velocidad de salida mayor que 180 MSPS;

y
2. Cualquiera de los siguientes:

a. Salida de datos digitalizados;

b. Almacenamiento de datos digitalizados; o

c. Procesamiento de datos digitalizados;
N.B.: Los grabadores de datos digitales, los osciloscopios, los analizadores de
sefnales, los generadores de sefiales, los analizadores de redes y los receptores de
prueba de microondas estan especificados en los 3.A.2.a.6, 3.A.2.a.7, 3.A.2.c, 3.A.2.d,
3.A.2.e y 3.A.2.f, respectivamente.
Notas Técnicas
1. Una resolucién de n bits corresponde a una cuantificacion de 2n niveles.
2. La resolucion del ADC es el numero de bits de la salida digital del ADC que
representa la entrada analégica medida. Para determinar la resolucién del ADC no se
usa el numero efectivo de Bits (ENOB).
3. En el caso de los conjuntos electrénicos, médulos o equipos multicanal no
entrelazados, las velocidades de muestras no se acumulan y la velocidad de muestras
es la velocidad maxima de cualquier canal considerado individualmente.
4. En el caso de los canales entrelazados de conjuntos electrénicos, médulos o
equipos multicanal, se acumulan las velocidades de muestras y la velocidad de
muestras es la velocidad total combinada méaxima de todos los canales entrelazados.

Nota: 3.A.2.h: incluye tarjetas ADC, digitalizadores de formas de onda, tarjetas de
adquisicion de datos, tableros de adquisicién de sefiales y grabadores de transitorios.

Fraccion L -
) Descripcion Acotacion
Arancelaria/NICO
8471.70.01 Unidades de memoria. Unicamente: Para equipos de grabacién y
00 | Unidades de memoria. osciloscopios.
8471.90.99 Los demas. Unicamente: Para equipos de grabacion y
00 | Los demas. osciloscopios.
8519.81.99 Los demés. Unicamente: Grabadores de datos digitales que
tengan un transito continuo sostenido superior a 6.4
Gbits/s en disco o unidad de memoria de estado
00 | Los demas. sélido, y un procesador que analice los datos de
sefiales de radiofrecuencia mientras se esta
grabando.
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9030.20.02

Osciloscopios y oscilégrafos.

00

Osciloscopios y osciloégrafos.

Unicamente: Osciloscopios en tiempo real con una
media cuadratica (rms) vertical de tension de ruido
inferior al 2 % de la escala total en la escala vertical
que proporciona el valor mas bajo de ruido para
cualquier entrada de 3 dB de ancho de banda
de 60 GHz o mas por canal.

8543.70.99

Los demas.

99

Los demas.

Unicamente: Analizadores de sefial de
radiofrecuencia: 1) Analizadores de sefiales que
tienen un ancho de banda de 3 dB (RBW) superior a
40 MHz, en cualquier lugar dentro del rango de
frecuencia superior a 31.8 GHz pero no superior a
37.5 GHz; 2) analizadores de sefiales que muestren
un Nivel de Ruido Promedio (DANL) inferior a (mejor
que) -150 dBm / Hz en cualquier lugar dentro de la
gama de frecuencias superiores a 43.5 GHz pero no
superior a 90 GHz; 3) analizadores de sefales con
una frecuencia superior a 90 GHz; 4) analizadores
de sefales que tengan un ancho de banda en
tiempo real superior a 170 MHz y 100% de
probabilidad de descubrimiento con una reduccion
menor a 3 dB de la amplitud completa debido a los
intervalos o efectos de ventana de sefiales con una
duracion de 15 s o menor; una funcién de 'activador
de la mascara de frecuencia' con un 100 % de
probabilidad de activacién (captura) de sefiales y
una duracién de 15 ps o menos; generadores de
sefales que tengan cualquiera de las caracteristicas
siguientes: estar especificados para generar sefiales
moduladas por impulsos que reunan todas las
caracteristicas siguientes, en cualquier punto de la
gama de frecuencia superior a 31.8 GHz pero sin
sobrepasar los 37 GHz: duracién de pulso de menos
de 25 ns; y encendido/apagado con una proporcion
igual o excediendo 65 dB; una potencia de salida
superior a 100 mW (20 dBm) en cualquier lugar
dentro de la gama de frecuencia sintetizada superior
a 43.5 GHz pero no superior a 90 GHz; un tiempo
de conmutacion de frecuencias, especificado por
alguna de las siguientes caracteristicas:inferior a
100 ps para cualquier cambio de frecuencia superior
a 2.2 GHz dentro de la gama de frecuencia
sintetizada superior a 4.8 GHz, pero que no supere
los 31.8 GHz; inferior a 500 ps para cualquier
cambio de frecuencia superior a 550 MHz dentro de
la gama de frecuencia sintetizada superior a 31.8
GHz, pero que no supere los 37 GHz; o menos de
100 ps para cualquier cambio de frecuencia superior
a 2.2 GHz dentro de la gama de frecuencia
sintetizada superior a 37 GHz pero no superior a 90
GHz, o ruido de fase en banda lateral Unica (SSB),
expresado en dBc/Hz, especificado dentro de los
siguientes: menor (mejor) que —(126 + 20log10F-20
log10f), dentro del rango de 10 Hz<F<10 kHz; y
dentro del rango de frecuencia sintetizada superior a
3.2 GHz pero no superior a 90 GHz; y menor (mejor)
que —(206 - 20log10F - 20log10f), dentro del rango
de 10 kHz < F<100 kHz; y dentro del rango de
frecuencia sintetizada superior a 3.2 GHz pero no
superior a 90 GHz; un ancho de banda de
modulacién de radiofrecuencia (RF, por sus siglas
en ingles) de sefiales de banda base digitales,
segun lo especificado por cualquiera de los
siguientes: superior a 2.2 GHz dentro del rango de
frecuencia superior a 4.8 GHz pero sin exceder
31.8 GHz; superior a 550 MHz dentro del rango de
frecuencia superior a 31,8 GHz pero sin exceder 37
GHz; o superior a 2,2 GHz dentro del rango de
frecuencia superior a 37 GHz pero sin exceder 90
GHz; un maximo de frecuencia de sintonizacion




Domingo 27 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL

119

superior a 90 GHz; o analizadores de redes que
tengan cualquiera de las siguientes caracteristicas:
una salida de poder superior a 31.62 mW (15 dBm)
dentro del rango de frecuencia de operaciéon
superior a 43.5 GHz, sin exceder los 90 GHz; una
salida de poder superior a 1mW (0dBm) dentro del
rango de frecuencia de operacion superior a 90
GHz, sin exceder los 110 GHz; la funcionalidad de
medicion de vector no lineal en frecuencias
superiores a 50 GHz, sin exceder los 110 GHz; o
una frecuencia maxima de operacién superior a los
110 GHz; o receptores de prueba de microondas
que tengan: Frecuencia maxima de funcionamiento
superior a 43.5 GHz, y capacidad para medir
simultaneamente la amplitud y la fase; o para
patrones de frecuencia atémicos que sean: 1)
calificados para uso espacial; 2) que no sean
patrones de rubidio y tengan una estabilidad a largo
plazo inferior a (mejor que)1 x 10 —11/mes; o 3) no
calificados para uso espacial y que cumplan todo lo
siguiente: a. que sea un patréon de rubidio; b.
estabilidad a largo plazo inferior a (mejor que) 1 x 10
—11/mes; y c. consumo de potencia total inferior a 1
W.

8543.20.06

Generadores de sefiales.

99

Los demas.

Unicamente: Generadores de sefales que tengan
cualquiera de las caracteristicas siguientes: estar
especificados para generar sefiales moduladas por
impulsos que reunan todas las caracteristicas
siguientes, en cualquier punto de la gama de
frecuencia superior a 31.8 GHz pero sin sobrepasar
los 37 GHz: duracion de pulso de menos de 25 ns; y
encendido/apagado con una proporciéon igual o
excediendo 65 dB; una potencia de salida superior a
100 mW (20 dBm) en cualquier lugar dentro de la
gama de frecuencia sintetizada superior a 43.5 GHz
pero no superior a 90 GHz; un tiempo de
conmutacién de frecuencias, especificado por
alguna de las siguientes caracteristicas:inferior a
100 ps para cualquier cambio de frecuencia superior
a 2.2 GHz dentro de la gama de frecuencia
sintetizada superior a 4.8 GHz, pero que no supere
los 31.8 GHz; inferior a 500 ps para cualquier
cambio de frecuencia superior a 550 MHz dentro de
la gama de frecuencia sintetizada superior a 31.8
GHz, pero que no supere los 37 GHz; o menos de
100 ps para cualquier cambio de frecuencia superior
a 2.2 GHz dentro de la gama de frecuencia
sintetizada superior a 37 GHz pero no superior a 90
GHz, o ruido de fase en banda lateral Unica (SSB),
expresado en dBc/Hz, especificado dentro de los
siguientes: menor (mejor) que —(126 + 20log10F-20
log10f), dentro del rango de 10 Hz<F<10 kHz; y
dentro del rango de frecuencia sintetizada superior a
3.2 GHz pero no superior a 90 GHz; y menor (mejor)
que —(206 - 20log10F - 20log10f), dentro del rango
de 10 kHz < F<100 kHz; y dentro del rango de
frecuencia sintetizada superior a 3.2 GHz pero no
superior a 90 GHz; un ancho de banda de
modulacién de radiofrecuencia (RF, por sus siglas
en ingles) de sefiales de banda base digitales,
segun lo especificado por cualquiera de los
siguientes: superior a 2.2 GHz dentro del rango de
frecuencia superior a 4.8 GHz pero sin exceder
31.8 GHz; superior a 550 MHz dentro del rango de
frecuencia superior a 31,8 GHz pero sin exceder
37 GHz; o superior a 2,2 GHz dentro del rango de
frecuencia superior a 37 GHz pero sin exceder
90 GHz; un maximo de frecuencia de sintonizacion
superior a 90 GHz.
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8523.52.03

Tarjetas inteligentes ("smart cards").

02

Partes.

Unicamente: Para patrones de frecuencia atéomicos
que sean: 1) calificados para uso espacial; 2) que no
sean patrones de rubidio y tengan una estabilidad a
largo plazo inferior a (mejor que)1 x 10 -11/mes;
o 3) no calificados para uso espacial y que cumplan
todo lo siguiente: a. que sea un patrén de rubidio;
b. estabilidad a largo plazo inferior a (mejor que)
1 x 10 -11/mes; y c. consumo de potencia total
inferiora 1 W.

8471.30.01

Maquinas automaticas para tratamiento
0 procesamiento de datos, portétiles, de
peso inferior o igual a 10 kg, que estén
constituidas, al menos, por una unidad
central de proceso, un teclado y un
visualizador.

01

Tableta electrénica ("Tablets").

99

Las demas.

Unicamente: Conjuntos electrénicos, médulos o
equipos, especificados para realizar conversiones
analdgico-digital que tengan una resolucion igual o
superior a 8 bits, pero inferior a 10 bits, con una
velocidad de salida superior a 1.3 gigamustras por
segundo (GSPS); una resolucion igual o superior a
10 bits, pero inferior a 12 bits, con una velocidad de
salida superior a 1.0 GSPS; una resolucion igual o
superior a 12 bits, pero inferior a 14 bits, con una
velocidad de salida superior a 1.0 GSPS; una
resolucion igual o superior a 14 bits pero inferior a
16 bits, con una velocidad de salida superior a
400 megamuestras por segundo (MSPS); o una
resolucion igual o superior a 16 bits con una
velocidad de salida mayor que 180 MSPS.

8471.41.01

Que incluyan en la misma envoltura, al
menos, una unidad central de proceso y,
aunque estén combinadas, una unidad
de entrada y una de salida.

00

Que incluyan en la misma envoltura, al
menos, una unidad central de proceso vy,
aunque estén combinadas, una unidad de
entrada y una de salida.

Unicamente: Conjuntos electrénicos, modulos o
equipos, especificados para realizar conversiones
analdgico-digital que tengan una resolucion igual o
superior a 8 bits, pero inferior a 10 bits, con una
velocidad de salida superior a 1.3 gigamustras por
segundo (GSPS); una resolucion igual o superior a
10 bits, pero inferior a 12 bits, con una velocidad de
salida superior a 1.0 GSPS; una resolucion igual o
superior a 12 bits, pero inferior a 14 bits, con una
velocidad de salida superior a 1.0 GSPS; una
resolucion igual o superior a 14 bits pero inferior a
16 bits, con una velocidad de salida superior a
400 megamuestras por segundo (MSPS); o una
resolucion igual o superior a 16 bits con una
velocidad de salida mayor que 180 MSPS.

8471.49.01

Las deméas presentadas en forma de
sistemas.

00

Las demas presentadas en forma de
sistemas.

Unicamente: Conjuntos electrénicos, médulos o
equipos, especificados para realizar conversiones
analdgico-digital que tengan una resolucion igual o
superior a 8 bits, pero inferior a 10 bits, con una
velocidad de salida superior a 1.3 gigamustras por
segundo (GSPS); una resolucion igual o superior a
10 bits, pero inferior a 12 bits, con una velocidad de
salida superior a 1.0 GSPS; una resolucion igual o
superior a 12 bits, pero inferior a 14 bits, con una
velocidad de salida superior a 1.0 GSPS; una
resolucion igual o superior a 14 bits pero inferior a
16 bits, con una velocidad de salida superior a 400
megamuestras por segundo (MSPS); o una
resolucion igual o superior a 16 bits con una
velocidad de salida mayor que 180 MSPS.
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8471.50.01

Unidades de proceso, excepto las de las
subpartidas 8471.41 u 8471.49, aunque
incluyan en la misma envoltura uno o
dos de los tipos siguientes de unidades:
unidad de memoria, unidad de entrada y
unidad de salida.

00

Unidades de proceso, excepto las de las
subpartidas 8471.41 u 8471.49, aunque
incluyan en la misma envoltura uno o dos
de los tipos siguientes de unidades: unidad
de memoria, unidad de entrada y unidad de
salida.

Unicamente: Conjuntos electrénicos, mddulos o
equipos, especificados para realizar conversiones
analogico-digital que tengan una resolucién igual o
superior a 8 bits, pero inferior a 10 bits, con una
velocidad de salida superior a 1.3 gigamustras por
segundo (GSPS); una resolucion igual o superior a
10 bits, pero inferior a 12 bits, con una velocidad de
salida superior a 1.0 GSPS; una resolucion igual o
superior a 12 bits, pero inferior a 14 bits, con una
velocidad de salida superior a 1.0 GSPS; una
resolucion igual o superior a 14 bits pero inferior a
16 bits, con una velocidad de salida superior a 400
megamuestras por segundo (MSPS); o una
resolucion igual o superior a 16 bits con una
velocidad de salida mayor que 180 MSPS.

8523.21.02

Tarjetas con banda

incorporada.

magnética

01

Sin grabar.

99

Las demas.

Unicamente: Conjuntos electrénicos, modulos o
equipos, especificados para realizar conversiones
analégico-digital que tengan una resolucion igual o
superior a 8 bits, pero inferior a 10 bits, con una
velocidad de salida superior a 1.3 gigamustras por
segundo (GSPS); una resolucion igual o superior a
10 bits, pero inferior a 12 bits, con una velocidad de
salida superior a 1.0 GSPS; una resolucion igual o
superior a 12 bits, pero inferior a 14 bits, con una
velocidad de salida superior a 1.0 GSPS; una
resolucion igual o superior a 14 bits pero inferior a
16 bits, con una velocidad de salida superior a
400 megamuestras por segundo (MSPS); o una
resoluciéon igual o superior a 16 bits con una
velocidad de salida mayor que 180 MSPS.

8523.51.01

Dispositivos de almacenamiento no
volatil, regrabables, formados a base de
elementos de estado sélido
(semiconductores), por ejemplo: los
llamados "tarjetas de memoria flash",
"tarjeta de almacenamiento electrénico
flash", "memory stick", "PC card",
"secure digital", "compact flash", "smart
media”.

00

Dispositivos de almacenamiento no volatil,
regrabables, formados a base de elementos
de estado sdlido (semiconductores), por
ejemplo: los llamados "tarjetas de memoria
flash",  "tarjeta de  almacenamiento
electrénico flash", "memory stick", "PC
card", "secure digital", "compact flash",
"smart media".

Unicamente: Conjuntos electrénicos, médulos o
equipos, especificados para realizar conversiones
analdgico-digital que tengan una resolucion igual o
superior a 8 bits, pero inferior a 10 bits, con una
velocidad de salida superior a 1.3 gigamustras por
segundo (GSPS); una resolucion igual o superior a
10 bits, pero inferior a 12 bits, con una velocidad de
salida superior a 1.0 GSPS; una resolucion igual o
superior a 12 bits, pero inferior a 14 bits, con una
velocidad de salida superior a 1.0 GSPS; una
resolucion igual o superior a 14 bits pero inferior a
16 bits, con una velocidad de salida superior a 400
megamuestras por segundo (MSPS); o una
resolucion igual o superior a 16 bits con una
velocidad de salida mayor que 180 MSPS.

8523.51.99

Los demas.

00

Los demas.

Unicamente: Conjuntos electrénicos, mddulos o
equipos, especificados para realizar conversiones
analogico-digital que tengan una resolucién igual o
superior a 8 bits, pero inferior a 10 bits, con una
velocidad de salida superior a 1.3 gigamustras por
segundo (GSPS); una resolucion igual o superior a
10 bits, pero inferior a 12 bits, con una velocidad de
salida superior a 1.0 GSPS; una resolucion igual o
superior a 12 bits, pero inferior a 14 bits, con una
velocidad de salida superior a 1.0 GSPS; una
resolucion igual o superior a 14 bits pero inferior a
16 bits, con una velocidad de salida superior a 400
megamuestras por segundo (MSPS); o wuna
resolucion igual o superior a 16 bits con una
velocidad de salida mayor que 180 MSPS.
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8523.59.99

Los demés.

00

Los demas.

Unicamente: Conjuntos electrénicos, modulos o
equipos, especificados para realizar conversiones
analogico-digital que tengan una resolucién igual o
superior a 8 bits, pero inferior a 10 bits, con una
velocidad de salida superior a 1.3 gigamustras por
segundo (GSPS); una resolucion igual o superior a
10 bits, pero inferior a 12 bits, con una velocidad de
salida superior a 1.0 GSPS; una resolucion igual o
superior a 12 bits, pero inferior a 14 bits, con una
velocidad de salida superior a 1.0 GSPS; una
resolucion igual o superior a 14 bits pero inferior a
16 bits, con una velocidad de salida superior a 400
megamuestras por segundo (MSPS); o una
resolucion igual o superior a 16 bits con una
velocidad de salida mayor que 180 MSPS.

8523.80.99

Los demés.

00

Los demas.

Unicamente: Conjuntos electrénicos, moédulos o
equipos, especificados para realizar conversiones
analégico-digital que tengan una resolucion igual o
superior a 8 bits, pero inferior a 10 bits, con una
velocidad de salida superior a 1.3 gigamustras por
segundo (GSPS); una resolucion igual o superior a
10 bits, pero inferior a 12 bits, con una velocidad de
salida superior a 1.0 GSPS; una resolucion igual o
superior a 12 bits, pero inferior a 14 bits, con una
velocidad de salida superior a 1.0 GSPS; una
resolucion igual o superior a 14 bits pero inferior a
16 bits, con una velocidad de salida superior a 400
megamuestras por segundo (MSPS); o una
resolucion igual o superior a 16 bits con una
velocidad de salida mayor que 180 MSPS.

Grupo 3.A.3

Sistemas de control térmico mediante enfriamiento por pulverizacién (spray cooling) que utilicen
equipos de tratamiento y reacondicionamiento del fluido en circuito cerrado en el interior de una
camara estanca en la que se pulveriza un fluido dieléctrico sobre los componentes electronicos
mediante boquillas aspersoras disefadas especialmente con el fin de mantener dichos
componentes electrénicos dentro de su gama de temperaturas de funcionamiento, y los
componentes disefiados especialmente para ellos.

Fraccién
Arancelaria/NICO

Descripcion

Acotacion

8424.89.99

Los demaés.

99

Los demas.

Unicamente: Sistemas de control térmico mediante
enfriamiento por pulverizacién (spray cooling) que
utilicen equipos de tratamiento y
reacondicionamiento del fluido en circuito cerrado en
el interior de una camara estanca en la que se
pulveriza ~un fluido dieléctrico sobre los
componentes  electronicos mediante  boquillas
aspersoras disefiadas especialmente con el fin de
mantener dichos componentes electronicos dentro
de su gama de temperaturas de funcionamiento, y
los componentes disefiados especialmente para
ellos.
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3.B. Equipo de produccidn, pruebas e inspeccién

Grupo 3.B.1

Equipos para la fabricacion de dispositivos o de materiales semiconductores, segun se indica, y
componentes y accesorios disefiados especialmente para ellos:

a. Equipos disefiados para crecimiento epitaxial segun se indica:

1. Equipos capaces de producir una capa de cualquier material distinto al silicio con
espesor uniforme con una precisiéon de + 2.5 % sobre una distancia igual o superior
a 75 mm;

Nota: 3.B.1.a.1 incluye los equipos de epitaxia a capas atémicas (ALE).

2. Reactores de deposicion quimica metalorganica de vapor (MOCVD) disefiados para el
crecimiento epitaxial de semiconductores compuestos de material que tengan dos o
mas de los siguientes elementos: aluminio, galio, indio, arsénico, fésforo, antimonio o

nitrégeno;
3. Equipos de crecimiento epitaxial de haz molecular que utilicen fuentes sodlidas o
gaseosas.
b. Equipos disefiados para la implantacién i6nica y que tengan cualquiera de las caracteristicas
siguientes:

1.  No se utiliza desde 2012;

2. Disefiado y optimizado para operar con un haz de energia de 20 KeV o mayor, y un haz
de corriente de 10 mA o mas para hidrégeno, deuterio o implante de helio;

3. Capacidad de escritura directa; o
Una energia del haz igual o superior a 65 keV y una corriente del haz igual o superior a
45 mA para la implantacién, a alta energia, de oxigeno en un sustrato de material
semiconductor calentado.

5. Disefiado y optimizado para operar con un haz de energia de 20 KeV o mayor, y un haz
de corriente de 10 mA o mas para la implantacion de silicio en un material
semiconductor de sustrato calentado a una temperatura de 600°C o mayor.

c. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2015.

d. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2011.

e. Sistemas centrales de manipulacion de obleas para la carga automatica de camaras multiples
que tengan las caracteristicas siguientes:

1. Interfaces para entrada y salida de obleas, a los que hayan de conectarse mas de dos
partes de equipos de proceso de semiconductores especificados por 3.B.1.a.1,
3.B.1.a.2,,3.B.1.a.3.03.B.1.b. y;

2. Disefiados para formar un sistema integrado en un ambiente bajo vacio para el
tratamiento secuencial multiple de las obleas.

Nota: El subarticulo 3.B.1.e. no somete a control los sistemas robotizados automaticos
de manipulacion de obleas que no estén especialmente disefiados para el
procesamiento de la oblea paralela.

1. A los efectos de 3.B.1.e., herramientas de proceso del semiconductor se refiere a las
herramientas modulares que proporcionan los procesos fisicos para la produccion de
semiconductores funcionalmente distintos, tales como la deposicién, grabado, implante
o del proceso de coccion.

2. A los efectos de 3.B.1.e., el tratamiento secuencial mdultiple de las obleas: es la
capacidad para procesar cada oblea en diferentes herramientas de proceso de
semiconductores, mediante la transferencia de cada oblea de una herramienta a una
segunda herramienta y luego a otra herramienta con la carga automatica de camaras
multiples de sistemas centrales de manipulacién de obleas.

f. Equipos de litografia segun se indica:

1. Equipos de alineacion y exposicion, por paso y repeticion (paso directo en la oblea) o
por paso y exploracién (explorador), para el proceso de obleas utilizando métodos foto
opticos o de rayos X y que tengan cualquiera de las caracteristicas siguientes:

a. Longitud de onda de la fuente luminosa inferior a 193 nm; o

b. Capacidad de producir un patrén cuyo tamafo de la caracteristica resoluble minima
(MREF, por sus siglas en inglés) sea igual o inferior a 45 nm;

Nota técnica:

El tamafo de la caracteristica resoluble minima se calcula mediante la siguiente
férmula:

MRF = (longitud de onda de la fuente de luz para la exposicién en nm) x (factor K)

apertura numérica
siendo el factor K = 0.35
2. Equipos de impresion litografia que puedan producir caracteristicas de 45 nm de base o
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menos:
Nota: 3.B.1.f£.2. incluye:
8§ Instrumentos de impresion por micro contacto;
§ Instrumentos de troquelado en caliente:
8§ Instrumentos de nanoimpresion litografica;
§ Instrumentos de impresion litogréafica S-FIL (step and flash).

3. Equipos disefiados especialmente para la fabricacion de mascaras o el proceso de
dispositivos semiconductores utilizando métodos de escritura directa, que cumplan todo
lo siguiente:

a. Que utilicen un haz de electrones, un haz de iones o un haz laser, enfocado y
desviable, y
b. Que tengan cualquiera de las caracteristicas siguientes:
1. Un tamafio de anchura de altura media (FWHM, por sus siglas en inglés) del haz
en el impacto (spot) inferior a 65 nm y una colocacién de imagen inferior a 17
nm (media + 3 sigma), o
2. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2015; o
3. Un error de recubrimiento de la segunda capa inferior a 23 nm (media + 3
sigma) de la mascara;
4. Equipos disefiados para el proceso de dispositivos, utilizando métodos de
escritura directa, que retinan todas las caracteristicas siguientes:
a. Un haz de electrones enfocado y desviable, y
b. Que posean cualquiera de las caracteristicas siguientes:
1. Un tamafio minimo del haz inferior o igual a 15 nm, o
2. Un error de recubrimiento inferior a 27 nm (media + 3 sigma).
g. Mascaras y reticulas disefiadas para circuitos integrados incluidos en el articulo 3.A.1;
h. Mascaras multicapa con una fase de cambio de capa no especificadas en 3.B.1.g y disefiadas
para ser utilizadas por los equipos de litografia con fuente de luz con una amplitud de onda menor
a 245 nm;
Nota: 3.B.1.h no somete a control las mascaras multicapas con una capa de cambio de
fase disefiadas para la fabricacion de dispositivos de memoria no especificados en
3A.1.
N.B. Para mascaras y reticulas, especialmente disefiadas para sensores opticos, vea
6.B.2
i. Plantillas para impresién litografica disefiadas para circuitos integrados especificados en 3.A.1.
j. Sustratos en bruto de mascaras con estructura de reflector multicapas que consten de molibdeno
y silicio y reinan todas las caracteristicas siguientes:

1. Disefiados especialmente para litografia ultravioleta extrema (EUV, por sus siglas en
inglés), y

2. Que cumplan la norma SEMI P37.

Nota técnica: La radiacion EUV hace referencia a longitudes de onda del espectro
electromagnético superiores a 5 nm e inferiores a 124 nm.
Fraccion L .
Descripcion Acotacion

Arancelaria/NICO

Elementos quimicos dopados para uso

en electrénica, en discos, obleas

3818.00.01 ("wafers") 0 formas analogas; | Jnjcamente: Sustratos en bruto de mascaras con
compuestos quimicos dopados para uso | estructura de reflector multicapas que consten de
en electronica. molibdeno y silicio disefiados especialmente para
Elementos quimicos dopados para uso en litografia ultravioleta extrema (EUV, por sus siglas
electrénica, en discos, obleas ("wafers”) o | €N inglés), y que cumplan la norma SEMI P37.

00 formas analogas; compuestos quimicos

dopados para uso en electrénica.

8419.90.04 Partes. Unicamente: Para reactores de deposicién quimica
metalorganica de vapor (MOCVD) disefiados para el
crecimiento epitaxial de semiconductores
compuestos de material que tengan dos o mas de

99 | Los demas. los siguientes elementos: aluminio, galio, indio,

arsénico, fésforo, antimonio o nitrégeno, o equipos
de crecimiento epitaxial de haz molecular que
utilicen fuentes solidas o gaseosas.
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8479.89.99 Los demas. Unicamente: Sistemas centrales de manipulacién
de obleas para la carga automatica de camaras
multiples que tengan las caracteristicas siguientes:
1. Interfaces para la entrada y salida de obleas, a
los que hayan de conectarse mas de dos partes de

99 | Los demas. equipos de proceso de  semiconductores
especificados por 3.B.1.a.1, 3.B.1.a.2,, 3.B.1.a.3. o
3.B.1.b.; y 2. Disefiados para formar un sistema
integrado en un ambiente bajo vacio para el
tratamiento secuencial multiple de las obleas.

8479.90.18 Partes. Unicamente: Sistemas centrales de manipulacion
de obleas para la carga automatica de camaras
multiples que tengan las caracteristicas siguientes:
1. Interfaces para la entrada y salida de obleas, a
los que hayan de conectarse mas de dos partes de

99 | Los demas. equipos de proceso de semiconductores
especificados por 3.B.1.a.1, 3.B.1.a.2,, 3.B.1.a.3. o
3.B.1.b.; y 2. Disefiados para formar un sistema
integrado en un ambiente bajo vacio para el
tratamiento secuencial multiple de las obleas.

Maquinas y aparatos para la fabricacion
8486.10.01 de semiconductores en forma de Oni _ ) )
monocristales  periformes u  obleas nicamente: Equipos capaces de producir una
(“wafers"). capa de cualquier material distinto al silicio con
espesor uniforme con una precision de + 2.5% sobre

Maquinas y aparatos para la fabricacion de | ,n4 distancia igual o superior a 75 mm.

00 | semiconductores en forma de monocristales
periformes u obleas ("wafers").
Méaquinas y aparatos para la fabricacién | Unicamente: Equipos capaces de producir una

8486.20.03 de dispositivos semiconductores o0 |capa de cualquier material distinto al silicio con

circuitos electrénicos integrados.

00

Maquinas y aparatos para la fabricacion de
dispositivos semiconductores o circuitos
electrénicos integrados.

espesor uniforme con una precision de + 2.5% sobre
una distancia igual o superior a 75 mm; equipos
disefiados para la implantacion i6nica y que tengan
cualquiera de las caracteristicas siguientes;
disefiado y optimizado para operar con un haz de
energia de 20 KeV o mayor, y un haz de corriente
de 10 mA o mas para hidrégeno, deuterio o implante
de helio; capacidad de escritura directa; o una
energia del haz igual o superior a 65 keV y una
corriente del haz igual o superior a 45 mA para la
implantacion, a alta energia, de oxigeno en un
sustrato de material semiconductor calentado;
disefiado y optimizado para operar con un haz de
energia de 20 KeV o mayor, y un haz de corriente
de 10 mA o mas para la implantacién de silicio en un
material semiconductor de "sustrato" calentado a
una temperatura de 600°C o mayor; y/o equipos de
alineacion y exposicion, por paso y repeticion (paso
directo en la oblea) o por paso y exploraciéon
(explorador), para el proceso de obleas utilizando
métodos fotodpticos o de rayos X y que tengan
cualquiera de las caracteristicas siguientes: a.
longitud de onda de la fuente luminosa inferior a 193
nm; o b. Capacidad de producir un patrén cuyo
tamafio de la caracteristica resoluble minima (MRF,
por sus siglas en inglés) sea igual o inferior a 45 nm.
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8486.40.01 Maquinas y aparatos descritos en la | Unicamente: Sistemas centrales de manipulacion
Nota 9 C) de este Capitulo. de obleas para la carga automatica de camaras
multiples que tengan las caracteristicas siguientes:
1. Interfaces para la entrada y salida de obleas, a
los que hayan de conectarse mas de dos partes de
equipos de proceso de semiconductores
especificados por 3.B.1.a.1, 3.B.1.a.2,, 3.B.1.a.3. o
3.B.1.b.; y 2. Disefados para formar un sistema
integrado en un ambiente bajo vacio para el
tratamiento secuencial multiple de las obleas; y/o
00 Maquinas y aparatos descritos en la Nota 9 equipos de alineacién y exposicion, por paso y
C) de este Capitulo. repeticion (paso directo en la oblea) o por paso y
exploracion (explorador), para el proceso de obleas
utilizando métodos fotodpticos o de rayos X y que
tengan cualquiera de las caracteristicas siguientes:
a. longitud de onda de la fuente luminosa inferior a
193 nm; o b. Capacidad de producir un patrén cuyo
tamafio de la caracteristica resoluble minima (MRF,
por sus siglas en inglés) sea igual o inferior a 45 nm.
8486.90.05 Partes y accesorios. Unicamente: Para equipos capaces de producir una
Partes y  accesorios  reconocibles | ¢@Pa de cualquier material distinto al silicio con
01 | exclusivamente para lo comprendido en la | €Pesor uniforme con una precision de + 2.5% sobre
subpartida 8486.10. una distancia igual o superior a 75 mm.
8541.90.02 Partes. Unicamente: Sustratos en bruto de mascaras con
estructura de reflector multicapas que consten de
Reconocibles como concebidas | yjindeno v silicio disefiados especialmente para
01| exclusivamente  para  transistores 0 | iografia ultravioleta extrema (EUV, por sus siglas
elementos analogos semiconductores. en inglés), y que cumplan la norma SEMI P37.
Grupo 3.B.2
Equipos de ensayo disefiados especialmente para el ensayo de dispositivos semiconductores
terminados o no terminados, segun se indica, y componentes y accesorios de los mismos
disefados especialmente:
a. Para ensayo de parametros S de dispositivos especificados por 3.A.1.b.3;
b. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2004;
c. Para los elementos de ensayo especificados en 3.A.1.b.2.
Fraccion o »
. Descripcion Acotacion
Arancelaria/NICO
9030.33.07 Los demas, sin dispositivo registrador. Unicamente: Equipos de ensayo disefiados
especialmente para el ensayo de dispositivos
semiconductores terminados o no terminados,
segun se indica, y componentes y accesorios de los
99 | Los demas. mismos disefiados especialmente: para ensayo de
parametros S de dispositivos especificados por
3.A.1.b.3.
Para medida o control de obleas | Unicamente: Equipos de ensayo disefiados
9030.82.01 ("wafers") o] dispositivos, | especialmente para el ensayo de dispositivos

semiconductores.

00

Para medida o control de obleas ("wafers")
o dispositivos, semiconductores.

semiconductores terminados o no terminados,
segun se indica, y componentes y accesorios de los
mismos disefiados especialmente: para ensayo de
parametros S de dispositivos especificados por
3.A.1.b.3.
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9030.89.05 Los demés. Unicamente: Equipos de ensayo disefiados
especialmente para el ensayo de dispositivos
semiconductores terminados o no terminados,

99 | Los demas. segun se indica, y componentes y accesorios de los
mismos disefiados especialmente: para los
elementos de ensayo especificados en 3.A.1.b.2.

9031.80.99 Los demas. Unicamente: Equipos de ensayo disefiados
especialmente para el ensayo de dispositivos
semiconductores terminados o no terminados,

99 | Los demas. segun se indica, y componentes y accesorios de los
mismos disefiados especialmente: para los
elementos de ensayo especificados en 3.A.1.b.2.

3.C. Materiales
Grupo 3.C.1
Materiales hetero-epitaxiales consistentes en un sustrato con capas multiples apiladas obtenidas
por crecimiento epitaxial de cualquiera de los siguientes productos:
a. Silicio (Si)
b. Germanio (Ge)
c. Carburo de silicio (SiC); o
d. Compuestos IlI/V de galio o indio.
Nota: 3.C.1.d. no aplica a sustratos que tengan una o mas capas epitaxiales de tipo P de
GaN, InGaN, AlGaN, InAIN, InAlGaN, GaP, GaAs, AlGaAs, InP, InGaP, AlGaP o InGaAIP
independientemente de la secuencia de los elementos, excepto si las capas epitaxiales tipo
P estan entre las capas epitaxiales de Tipo N.
Fraccion

Arancelaria/NICO

Descripcién Acotacion

3818.00.01

Elementos quimicos dopados para uso
en electrénica, en discos, obleas

("'wafers”) o formas  analogas; | Jnicamente: Materiales hetero-epitaxiales
compuestos quimicos dopados para uso | consistentes en un sustrato con capas multiples
en electronica. apiladas obtenidas por crecimiento epitaxial de:

00

Elementos quimicos dopados para uso en | Silicio (Si); Germanio (Ge); Carburo de silicio (SiC);
electrénica, en discos, obleas ("wafers") o | © Compuestos III/V de galio o indio.

formas analogas; compuestos quimicos
dopados para uso en electrénica.

Grupo 3.C.2
Materiales de proteccién (resists), segun se indica, y sustratos revestidos con los materiales de
proteccién(resists) siguientes:

a. Materiales de proteccion (resists) para litografia en semiconductores como los siguientes:
1. Positivos y ajustados (optimizados) para su uso en longitudes de onda de menos de
193 nm, pero igual o mayor de 15 nm;

2. Resistentes y ajustados (optimizados) para su uso en longitudes de onda de menos de
15 nm, pero mayor de 1 nm;

b. Todos los materiales de proteccion (resists) destinados a su utilizacién con haces de

electrones o haces idnicos, y que tengan una sensibilidad de 0.01 pculombios/mm2 o mejor;

c. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2012;

d. Todos los materiales de proteccion (resists) optimizados para tecnologias de formacién de

imagenes de superficie;

e. Todos los materiales de proteccion (resists) disefiados u optimizados para ser utilizados

en los equipos de impresion litografica incluidos en el subarticulo 3.B.1.f.2. que utilicen un

procedimiento térmico o fotocurable.
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Fraccién
Arancelaria/NICO

Descripcion

Acotacién

3707.10.01

Emulsiones para sensibilizar superficies.

00

Emulsiones para sensibilizar superficies.

Unicamente: Materiales de proteccion (resists),
segin se indica, y sustratos revestidos con los
materiales de proteccion (resists) siguientes:
Materiales de proteccion (resists) para litografia en
semiconductores como los siguientes: 1) positivos y
ajustados (optimizados) para su uso en longitudes
de onda de menos de 193 nm, pero igual o mayor
de 15 nm, 2) resistentes y ajustados (optimizados)
para su uso en longitudes de onda de menos de 15
nm, pero mayor de 1 nm; todos los materiales de
proteccién (resists) destinados a su utilizacion con
haces de electrones o haces idnicos, y que tengan
una sensibilidad de 0.01 pculombios/mm2 o mejor;
todos los materiales de proteccion (resists)
optimizados para tecnologias de formacion de
imagenes de superficie; o todos los materiales de
proteccién (resists) disefiados u optimizados para
ser utilizados en los equipos de impresion litografica
incluidos en el subarticulo 3.B.1.f.2. que utilicen un
procedimiento térmico o fotocurable.

3905.99.99

Los demés.

99

Los demas.

Unicamente: Materiales de proteccién (resists),
segun se indica, y sustratos revestidos con los
materiales de proteccion (resists) siguientes:
Materiales de proteccion (resists) para litografia en
semiconductores como los siguientes: 1) positivos y
ajustados (optimizados) para su uso en longitudes
de onda de menos de 193 nm, pero igual o mayor
de 15 nm, 2) resistentes y ajustados (optimizados)
para su uso en longitudes de onda de menos de 15
nm, pero mayor de 1 nm; todos los materiales de
proteccion (resists) destinados a su utilizacién con
haces de electrones o haces idnicos, y que tengan
una sensibilidad de 0.01 pculombios/mm2 o mejor;
todos los materiales de proteccion (resists)
optimizados para tecnologias de formacion de
imagenes de superficie; o todos los materiales de
proteccion (resists) disefiados u optimizados para
ser utilizados en los equipos de impresion litografica
incluidos en el subarticulo 3.B.1.f.2. que utilicen un
procedimiento térmico o fotocurable.

Grupo 3.C.3

Compuestos érgano-inorganicos segun se indica:

a. Compuestos organometalicos de aluminio, de galio o de indio, con una pureza (del metal)

superior al 99.999 %;

b. Compuestos organoarsénicos, organoantiménicos y organofosféricos, con una pureza
(del elemento inorganico) superior a 99.999 %.

Nota: 3.C.3 s6lo somete a control los compuestos cuyo componente metalico, parcialmente
metalico o no metélico esta directamente enlazado al carbono en la parte organica de la

molécula.

Fraccion
Arancelaria/NICO

Descripcion

Acotacion

2931.39.99

Los demas.

99

Los demas.

Unicamente: Compuestos organometalicos de
aluminio, de galio o de indio, con una pureza (del
metal) superior al 99.999%; y Compuestos
organoarseénicos, organoantimoénicos y
organofosféricos, con una pureza (del elemento
inorganico) superior a 99.999%.
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2931.90.99 Los demés. Unicamente: Compuestos organometalicos de
aluminio, de galio o de indio, con una pureza (del
metal) superior al 99.999%; y Compuestos
00 | Los demas. organoarsénicos y organoantiménicos, con una
pureza (del elemento inorganico) superior a
99.999%.
Grupo 3.C.4
Hidruros de fésforo, de arsénico o de antimonio con una pureza superior al 99.999 %, incluso
diluidos engases inertes o de hidrégeno.
Nota: El articulo 3.C.4 no somete a control los hidruros que contienen el 20 % molar o mas de
gases inertes o hidrégeno.
Fraccion o .
. Descripcion Acotacion
Arancelaria/NICO
Hidruros, nitruros, aziduros (azidas),

siliciuros y boruros, aunque no sean de
constitucion quimica definida, excepto

2850.00.03 .

los compuestos que consistan
igualmente en carburos de la partida | gnicamente: Hidruros de fésforo, de arsénico o de
28.49. antimonio con una pureza superior al 99.999 %,
Hidruros, nitruros, aziduros (azidas), | incluso diluidos engases inertes o de hidrégeno.
siliciuros y boruros, aunque no sean de

00 | constitucién quimica definida, excepto los
compuestos que consistan igualmente en
carburos de la partida 28.49.
Grupo 3.C.5
Materiales de alta resistividad, segun se indica:

a. Sustratos semiconductores de carburo de silicio (SiC), nitruro de galio (GaN), nitruro de
aluminio (AIN) o nitruro de galio-aluminio (AlGaN), o lingotes, compuestos sintéticos
(boules) u otras preformas de dichos materiales, con resistividades superiores a 10 000
ohm-cm a 20 °C.

b. Sustratos policristalinos o sustratos de ceramica policristalina, con resistividades
superiores a 10 000 ohm-cm a 20 °C y que tengan al menos una capa monocristalina
no epitaxial de silicio (Si), carburo de silicio (SiC), nitruro de galio (GaN), nitruro de
aluminio (AIN) o nitruro de galio-aluminio (AlGaN) en la superficie del sustrato.

Fraccion L s
. Descripcion Acotacion
Arancelaria/NICO
Hidruros, nitruros, aziduros (azidas),

2850.00.03

siliciuros y boruros, aunque no sean de
constituciéon quimica definida, excepto
los compuestos que consistan
igualmente en carburos de la partida
28.49.

00

Hidruros, nitruros, aziduros (azidas),
siliciuros y boruros, aunque no sean de
constitucién quimica definida, excepto los
compuestos que consistan igualmente en
carburos de la partida 28.49.

Unicamente: Nitruro de galio (GaN), nitruro de
aluminio (AIN) o nitruro de galio-aluminio (AlIGaN), o
lingotes, compuestos sintéticos boules u otras
preformas de dichos materiales, con resistividades
superiores a 10,000 ohm-cm a 20 °C.

3818.00.01

Elementos quimicos dopados para uso
en electrénica, en discos, obleas
("wafers") 0 formas anélogas;
compuestos quimicos dopados para uso
en electronica.

00

Elementos quimicos dopados para uso en
electrénica, en discos, obleas ("wafers") o
formas analogas; compuestos quimicos
dopados para uso en electrénica.

Unicamente: Sustratos de carburo de silicio (SiC),
nitruro de galio (GaN), nitruro de aluminio (AIN) o
nitruro de galio-aluminio (AlGaN), o lingotes,
compuestos sintéticos boules u otras preformas de
dichos materiales, con resistividades superiores a
10,000 ohm-cm a 20 °C; sustratos policristalinos o
sustratos de ceramica policristalina, con
resistividades superiores a 10 000 ohm-cm a 20 °C
y que tengan al menos una capa monocristalina no
epitaxial de silicio (Si), carburo de silicio (SiC),
nitruro de galio (GaN), nitruro de aluminio (AIN) o
nitruro de galio-aluminio (AlGaN) en la superficie del
sustrato.
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8541.90.02 Partes. Unicamente: De sustratos semiconductores de
: - carburo de silicio (SiC), nitruro de galio (GaN),
Reconocibles como concebidas | . . . ) .
. . nitruro de aluminio (AIN) o nitruro de galio-aluminio
01 | exclusivamente  para  transistores o ) e
. . (AlGaN), o lingotes, compuestos sintéticos boules u
elementos analogos semiconductores. ; )
otras preformas de dichos materiales, con
resistividades superiores a 10,000 ohm-cm a 20 °C;
ylo sustratos policristalinos o sustratos de ceramica
policristalina, con resistividades superiores a 10 000
99 | Las demas. ohm-cm a 20 Cy que ltengan”al_ menos una capa
monocristalina no epitaxial de silicio (Si), carburo de
silicio (SiC), nitruro de galio (GaN), nitruro de
aluminio (AIN) o nitruro de galio-aluminio (AIGaN) en
la superficie del sustrato.
Grupo 3.C.6
Materiales no especificados en 3.C.1, constituidos por un sustrato especificado en 3.C.5. con al
menos una capa epitaxial de carburo de silicio, nitruro de galio, nitruro de aluminio o nitruro de
galio-aluminio.
Fraccion

Arancelaria/NICO

Descripcion

Acotacion

3818.00.01

Elementos quimicos dopados para uso
en electréonica, en discos, obleas
("wafers") 0 formas anélogas;
compuestos quimicos dopados para uso
en electronica.

00

Elementos quimicos dopados para uso en
electrénica, en discos, obleas ("wafers") o
formas analogas; compuestos quimicos
dopados para uso en electrénica.

Unicamente: Materiales no especificados en 3.C.1,
constituidos por un sustrato especificado en 3.C.5.
con al menos una capa epitaxial de carburo de
silicio, nitruro de galio, nitruro de aluminio o nitruro
de galio-aluminio.

4. Computadoras

Categoria 4: Computadoras

Nota 1: Los ordenadores, el equipo conexo y el software que realicen funciones de telecomunicaciones o de redes de area
local deberan evaluarse también con arreglo a las caracteristicas de funcionamiento definidas en la categoria 5, primera
parte (Telecomunicaciones).
Nota 2: Las unidades de control que interconectan directamente los buses o canales de las unidades centrales de proceso,
de la memoria principal o de controladores de discos no se consideran equipos de telecomunicaciones conforme a la
categoria 5, primera parte (Telecomunicaciones).

N.B.: Para lo relacionado con el régimen de control del software disefiado especialmente para la conmutacién de paquetes,

véase la categoria 5.D.1.

Nota Técnica

La memoria principal es la memoria primaria de datos o instrucciones para acceso rapido desde la unidad central de
procesamiento. Consta de la memoria interna de una computadora digital y de cualquier ampliacién jerarquica de la misma,
como la memoria caché o unas ampliaciones de memoria de acceso no secuencial.

Nota 3 Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2015.

4. A. Sistemas, equipos y componentes.

Grupo 4.A.1

Computadoras electrénicas y equipo conexo, que tengan cualquiera de

las siguientes

caracteristicas, y los conjuntos electrénicos y componentes disefiados especialmente para ellos:
a. Disefiados especialmente para tener cualquiera de las caracteristicas siguientes:
1. Proyectados para funcionar a una temperatura ambiente inferior a 228 K (-45°C) o

superior a 358 K (85°C); o

Nota: 4.A.1.a.1. no somete a control las computadoras disefiadas especialmente para
aplicaciones civiles en automoviles, trenes de ferrocarril o aplicaciones en aeronaves

civiles.

2. Resistentes a las
especificaciones siguientes:

a. Dosis total

b. Modificacion de la tasa de dosis
c. Modificacién por fenémeno Gnico

radiaciones a un nivel

que supere cualquiera de las

5 x 10 Gy (Si);
5 x 108 Gy (Si)/seg; o
1 x 1078 errores/bit/dia.

Nota: 4.A.1.a.2. no aplica a los computadoras disefiadas especialmente para
ser aplicadas en aeronaves civiles.

b. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2009.
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Fraccién
Arancelaria/NICO

Descripcion

Acotacién

8471.30.01

Maquinas automaticas para tratamiento
o procesamiento de datos, portétiles, de
peso inferior o igual a 10 kg, que estén
constituidas, al menos, por una unidad
central de proceso, un teclado y un
visualizador.

01

Tableta electrénica ("Tablets").

99

Las demas.

Unicamente: Computadoras electrénicas y equipo
conexo, que tengan cualquiera de las siguientes
caracteristicas, y los conjuntos electronicos y
componentes disefiados especialmente para ellos,
disefiados especialmente para tener cualquiera de
las caracteristicas siguientes: proyectados para
funcionar a una temperatura ambiente inferior
a 228 K (- 45 °C) o superior a 358 K (85 °C); o
resistentes a las radiaciones a un nivel que supere
cualquiera de las especificaciones siguientes: a.
Dosis total 5x 10% Gy (Si), b. Modificacion de las
tasa de dosis 5x 108 Gy (Si)/seg; o c. modificacion
por fenémeno unico 1x 108 errores/bit/dia.

8471.41.01

Que incluyan en la misma envoltura, al
menos, una unidad central de proceso y,
aunque estén combinadas, una unidad
de entrada y una de salida.

00

Que incluyan en la misma envoltura, al
menos, una unidad central de proceso vy,
aunque estén combinadas, una unidad de
entrada y una de salida.

Unicamente: Computadoras electrénicas y equipo
conexo, que tengan cualquiera de las siguientes
caracteristicas, y los conjuntos electronicos y
componentes disefiados especialmente para ellos,
disefiados especialmente para tener cualquiera de
las caracteristicas siguientes: proyectados para
funcionar a una temperatura ambiente inferior a
228 K (— 45 °C) o superior a 358 K (85 °C); o
resistentes a las radiaciones a un nivel que supere
cualquiera de las especificaciones siguientes: a.
Dosis total 5x 10% Gy (Si), b. Modificacion de las
tasa de dosis 5x 108 Gy (Si)/seg; o c. modificacion
por fenémeno unico 1x 108 errores/bit/dia.

8471.49.01

Las deméas presentadas en forma de
sistemas.

00

Las demas presentadas en forma de
sistemas.

Unicamente: Computadoras electrénicas y equipo
conexo, que tengan cualquiera de las siguientes
caracteristicas, y los conjuntos electronicos y
componentes disefiados especialmente para ellos,
disefiados especialmente para tener cualquiera de
las caracteristicas siguientes: proyectados para
funcionar a una temperatura ambiente inferior a 228
K (- 45 °C) o superior a 358 K (85 °C); o resistentes
a las radiaciones a un nivel que supere cualquiera
de las especificaciones siguientes: a. Dosis total 5x
108 Gy (Si), b. Modificacion de las tasa de dosis 5x
108 Gy (Si)/seg; o c. modificacion por fenémeno
unico 1x 107 errores/bit/dia.

8471.50.01

Unidades de proceso, excepto las de las
subpartidas 8471.41 u 8471.49, aunque
incluyan en la misma envoltura uno o
dos de los tipos siguientes de unidades:
unidad de memoria, unidad de entrada y
unidad de salida.

00

Unidades de proceso, excepto las de las
subpartidas 8471.41 u 8471.49, aunque
incluyan en la misma envoltura uno o dos
de los tipos siguientes de unidades: unidad
de memoria, unidad de entrada y unidad de
salida.

Unicamente: Para computadoras electrénicas y
equipo conexo, que tengan cualquiera de las
siguientes  caracteristicas, y los conjuntos
electronicos y componentes disefiados
especialmente para ellos, disefiados especialmente
para tener cualquiera de las caracteristicas
siguientes: proyectados para funcionar a una
temperatura ambiente inferior a 228 K (- 45 °C) o
superior a 358 K (85 °C); o resistentes a las
radiaciones a un nivel que supere cualquiera de las
especificaciones siguientes: a. Dosis total 5x 10° Gy
(Si), b. Modificacién de las tasa de dosis 5x 108 Gy
(Si)/seg; o c. modificacién por fenémeno Unico 1x
108 errores/bit/dia.
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8471.60.04

Unidades de entrada o salida, aunque
incluyan unidades de memoria en la
misma envoltura.

99

Los demas.

Unicamente: Computadoras electrénicas y equipo
conexo, que tengan cualquiera de las siguientes
caracteristicas, y los conjuntos electronicos y
componentes disefiados especialmente para ellos,
disefiados especialmente para tener cualquiera de
las caracteristicas siguientes: proyectados para
funcionar a una temperatura ambiente inferior a 228
K (— 45 °C) o superior a 358 K (85 °C); o resistentes
a las radiaciones a un nivel que supere cualquiera
de las especificaciones siguientes: a. Dosis total 5x
108 Gy (Si), b. Modificacion de las tasa de dosis 5x
108 Gy (Si)/seg; o c. modificacion por fenémeno
tnico 1x 108 errores/bit/dia.

8471.70.01

Unidades de memoria.

00

Unidades de memoria.

Unicamente: Para computadoras electrénicas y
equipo conexo, que tengan cualquiera de las
siguientes  caracteristicas, y los conjuntos
electrénicos y componentes disefiados
especialmente para ellos, disefiados especialmente
para tener cualquiera de las caracteristicas
siguientes: proyectados para funcionar a una
temperatura ambiente inferior a 228 K (- 45 °C) o
superior a 358 K (85 °C); o resistentes a las
radiaciones a un nivel que supere cualquiera de las
especificaciones siguientes: a. Dosis total 5x 10° Gy
(Si), b. Modificacién de las tasa de dosis 5x 108 Gy
(Si)/seg; o c. modificacion por fenémeno Unico 1x
108 errores/bit/dia.

8471.80.04

Las demés unidades
automaticas para
procesamiento de datos.

de maquinas
tratamiento 0

99

Los demas.

Unicamente: Para computadoras electrénicas y
equipo conexo, que tengan cualquiera de las
siguientes  caracteristicas, y los conjuntos
electrénicos y componentes disefiados
especialmente para ellos, disefiados especialmente
para tener cualquiera de las caracteristicas
siguientes: proyectados para funcionar a una
temperatura ambiente inferior a 228 K (- 45 °C) o
superior a 358 K (85 °C); o resistentes a las
radiaciones a un nivel que supere cualquiera de las
especificaciones siguientes: a. Dosis total 5x 10° Gy
(Si), b. Modificacién de las tasa de dosis 5x 108 Gy
(Si)/seg; o c. modificacién por fenémeno uUnico 1x
108 errores/bit/dia.

8473.30.04

Partes y accesorios de maquinas de la
partida 84.71.

99

Los demas.

Unicamente: Para computadoras electronicas y
equipo conexo, que tengan cualquiera de las
siguientes  caracteristicas, y los conjuntos
electrénicos y componentes disefiados
especialmente para ellos, disefiados especialmente
para tener cualquiera de las caracteristicas
siguientes: proyectados para funcionar a una
temperatura ambiente inferior a 228 K (- 45 °C) o
superior a 358 K (85 °C); o resistentes a las
radiaciones a un nivel que supere cualquiera de las
especificaciones siguientes: a. Dosis total 5x 10° Gy
(Si), b. Modificacién de las tasa de dosis 5% 106 Gy
(Si)/seg; o c. modificaciéon por fenémeno Unico
1x 108 errores/bit/dia.
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8517.70.99

Los demas.

99

Los demas.

Unicamente: Para computadoras electrénicas y
equipo conexo, que tengan cualquiera de las
siguientes  caracteristicas, y los conjuntos
electronicos y componentes disefados
especialmente para ellos, disefiados especialmente
para tener cualquiera de las caracteristicas
siguientes: proyectados para funcionar a una
temperatura ambiente inferior a 228 K (- 45 °C) o
superior a 358 K (85 °C); o resistentes a las
radiaciones a un nivel que supere cualquiera de las
especificaciones siguientes: a. Dosis total 5x 10° Gy
(Si), b. Modificacién de las tasa de dosis 5x 108 Gy
(Si)/seg; o c. modificacién por fendmeno Unico 1x
108 errores/bit/dia.

8528.42.02

Aptos para ser conectados directamente
y disefiados para ser utilizados con una
maquina automatica para tratamiento o
procesamiento de datos de la partida
84.71.

99

Los demas.

Unicamente: Para computadoras electrénicas y
equipo conexo, que tengan cualquiera de las
siguientes  caracteristicas, y los conjuntos
electronicos y componentes disefiados
especialmente para ellos, disefiados especialmente
para tener cualquiera de las caracteristicas
siguientes: proyectados para funcionar a una
temperatura ambiente inferior a 228 K (- 45 °C) o
superior a 358 K (85 °C); o resistentes a las
radiaciones a un nivel que supere cualquiera de las
especificaciones siguientes: a. Dosis total 5x 10° Gy
(Si), b. Modificacién de las tasa de dosis 5% 106 Gy
(Si)/seg; o c. modificacion por fenémeno Unico 1x
108 errores/bit/dia.

8528.52.02

Aptos para ser conectados directamente
y disefiados para ser utilizados con una
maquina automatica para tratamiento o
procesamiento de datos de la partida
84.71.

99

Los demas.

Unicamente: Para computadoras electrénicas y
equipo conexo, que tengan cualquiera de las
siguientes  caracteristicas, y los conjuntos
electrénicos y componentes disefiados
especialmente para ellos, disefiados especialmente
para tener cualquiera de las caracteristicas
siguientes: proyectados para funcionar a una
temperatura ambiente inferior a 228 K (- 45 °C) o
superior a 358 K (85 °C); o resistentes a las
radiaciones a un nivel que supere cualquiera de las
especificaciones siguientes: a. Dosis total 5x 10° Gy
(Si), b. Modificacién de las tasa de dosis 5% 106 Gy
(Si)/seg; o c. modificacion por fenémeno Unico
1x 10 errores/bit/dia.

8528.62.01

Aptos para ser conectados directamente
y disefiados para ser utilizados con una
maquina automatica para tratamiento o
procesamiento de datos de la partida
84.71.

00

Aptos para ser conectados directamente y
disefiados para ser utilizados con una
maquina automatica para tratamiento o
procesamiento de datos de la partida 84.71.

Unicamente: Para computadoras electrénicas y
equipo conexo, que tengan cualquiera de las
siguientes  caracteristicas, y los conjuntos
electrénicos y componentes disefiados
especialmente para ellos, disefiados especialmente
para tener cualquiera de las caracteristicas
siguientes: proyectados para funcionar a una
temperatura ambiente inferior a 228 K (- 45 °C) o
superior a 358 K (85 °C); o resistentes a las
radiaciones a un nivel que supere cualquiera de las
especificaciones siguientes: a. Dosis total 5x 10° Gy
(Si), b. Modificacién de las tasa de dosis 5% 106 Gy
(Si)/seg; o c. modificacién por fenémeno uUnico 1x
1078 errores/bit/dia.
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8529.90.99

Las demas.

99

Las demas.

Unicamente: Para computadoras electrénicas y
equipo conexo, que tengan cualquiera de las
siguientes  caracteristicas, y los conjuntos
electronicos y componentes disefiados
especialmente para ellos, disefiados especialmente
para tener cualquiera de las caracteristicas
siguientes: proyectados para funcionar a una
temperatura ambiente inferior a 228 K (- 45 °C) o
superior a 358 K (85 °C); o resistentes a las
radiaciones a un nivel que supere cualquiera de las
especificaciones siguientes: a. Dosis total 5x 10° Gy
(Si), b. Modificacién de las tasa de dosis 5x 108 Gy
(Si)/seg; o c. modificacién por fenémeno uUnico 1x
108 errores/bit/dia.

8542.31.03

Procesadores y controladores, incluso
combinados con memorias,
convertidores, circuitos l6gicos,
amplificadores, relojes y circuitos de
sincronizacién, u otros circuitos.

99

Los demas.

Unicamente: Para computadoras electrénicas y
equipo conexo, que tengan cualquiera de las
siguientes  caracteristicas, y los conjuntos
electronicos y componentes disefiados
especialmente para ellos, disefiados especialmente
para tener cualquiera de las caracteristicas
siguientes: proyectados para funcionar a una
temperatura ambiente inferior a 228 K (- 45 °C) o
superior a 358 K (85 °C); o resistentes a las
radiaciones a un nivel que supere cualquiera de las
especificaciones siguientes: a. Dosis total 5x 10° Gy
(Si), b. Modificacién de las tasa de dosis 5x 108 Gy
(Si)/seg; o c. modificacion por fenémeno Unico 1x
1078 errores/bit/dia.

8542.32.02

Memorias.

99

Los demas.

Unicamente: Para computadoras electrénicas y
equipo conexo, que tengan cualquiera de las
siguientes  caracteristicas, y los conjuntos
electronicos y componentes disefiados
especialmente para ellos, disefiados especialmente
para tener cualquiera de las caracteristicas
siguientes: proyectados para funcionar a una
temperatura ambiente inferior a 228 K (- 45 °C) o
superior a 358 K (85 °C); o resistentes a las
radiaciones a un nivel que supere cualquiera de las
especificaciones siguientes: a. Dosis total 5x 10° Gy
(Si), b. Modificacién de las tasa de dosis 5x 108 Gy
(Si)/seg; o c. modificacion por fenémeno Unico 1x
1078 errores/bit/dia.

8542.39.99

Los demas.

99

Los demas.

Unicamente: Para computadoras electrénicas y
equipo conexo, que tengan cualquiera de las
siguientes  caracteristicas, y los  conjuntos
electrénicos y componentes disefiados
especialmente para ellos, disefiados especialmente
para tener cualquiera de las caracteristicas
siguientes: proyectados para funcionar a una
temperatura ambiente inferior a 228 K (- 45 °C) o
superior a 358 K (85 °C); o resistentes a las
radiaciones a un nivel que supere cualquiera de las
especificaciones siguientes: a. Dosis total 5x 10° Gy
(Si), b. Modificacién de las tasa de dosis 5% 106 Gy
(Si)/seg; o c. modificacién por fenémeno Unico 1x
108 errores/bit/dia.
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Grupo 4.A.3

Computadoras digitales, conjuntos electrénicos y equipo conexo para ellos, segun se indica, y los
componentes disefiados especialmente para ellos:

Nota 1: 4.A.3. incluye lo siguiente:
- Los procesadores vectoriales;
- Los conjuntos de procesadores;
- Los procesadores de senales digitales;
- Los procesadores I6gicos;
- Los equipos disefiados para resaltado de imagen.
Nota 2: El régimen de control de las computadoras digitales o equipo conexo descritos en 4.A.3.
viene determinado por el régimen de control de los otros equipos o sistemas, siempre que:
a. Las computadoras digitales o equipo conexo sean esenciales para el funcionamiento
de los otros equipos o sistemas;
b. Las computadoras digitales o equipo conexo no sean un elemento principal de los
otros equipos o sistemas; y
N.B.1: El régimen de control de los equipos de proceso de sefiales o de resaltado de
imagen disefiados especialmente para otros equipos que posean funciones limitadas
a las necesarias para los otros equipos viene determinada por la inclusion en el
control de los otros equipos aunque se sobrepasa el criterio del elemento principal.
N.B.2: En lo que se refiere a la inclusién en el control de las computadoras digitales o
equipo conexo para equipos de telecomunicaciones, véase la Categoria 5, primera
parte (Telecomunicaciones).
c. La tecnologia relativa a las computadoras digitales y equipo conexo se rija por 4.E.
4.A.3.a. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2011.

b. Computadoras digitales que tengan un funcionamiento maximo ajustado (APP por sus
siglas en inglés) superior a 29 TeraFLOPS ponderados (WT por sus siglas en inglés);

c. Conjuntos electrénicos disefiados especialmente o modificados para mejorar las
prestaciones mediante agrupacién de procesadores, de forma que el funcionamiento
maximo ajustado del conjunto exceda el limite especificado en 4.A.3.b.;

Nota 1: 4.A.3.c. solo somete a control los conjuntos electrénicos y las interconexiones
programables que no sobrepasen el limite especificado en 4.A.3.b., cuando se expiden
como conjuntos electrénicos no integrados.

Nota 2: 4.A.3.c. no somete a control los conjuntos electrénicos disefiados
especialmente para un producto o una familia de productos cuya configuracién maxima
no sobrepase el limite especificado en 4.A.3.b.

d. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2001

e. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2015

f. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 1998

g. Equipos disefados especialmente para la agregacion de los resultados de las

computadoras digitales al proporcionar las interconexiones externas que permiten

comunicaciones con tasa de datos unidireccionales superiores a 2.0 GB/s por enlace.
Nota: 4.A.3.g. no somete a control los equipos de interconexion interna (por ejemplo backplanes,
buses), los equipos pasivos de interconexién, los controladores de acceso a la red o los
controladores de canal de comunicaciones.

Fracciéon o .
. Descripcién Acotacion
Arancelaria/NICO
8443.99.99 Los demaés. Unicamente: Para  computadoras  digitales,
conjuntos electrénicos y equipo conexo para ellos, y
99 | Los demas. los componentes disefiados especialmente para
ellos.
M&quinas automaticas para tratamiento
o procesamiento de datos, portatiles, de | Unicamente: Computadoras digitales, conjuntos
8471.30.01 peso inferior o igual a 10 kg, que estén | electronicos y equipo conexo para ellos, y los

constituidas, al menos, por una unidad | componentes disefiados especialmente para ellos; o
central de proceso, un teclado y un | computadoras digitales que tengan un
visualizador. funcionamiento maximo ajustado (APP por sus

01

siglas en inglés) superior a 29 TeraFLOPS

Tableta electronica ("Tablets"). ponderados (WT por sus siglas en inglés).

99

Las demas.
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8471.41.01

Que incluyan en la misma envoltura, al
menos, una unidad central de proceso vy,
aunque estén combinadas, una unidad
de entrada y una de salida.

00

Que incluyan en la misma envoltura, al
menos, una unidad central de proceso vy,
aunque estén combinadas, una unidad de
entrada y una de salida.

Unicamente: Computadoras digitales, conjuntos
electrénicos y equipo conexo para ellos, y los
componentes disefiados especialmente para ellos; o
computadoras digitales que tengan un
funcionamiento maximo ajustado (APP por sus
siglas en inglés) superior a 29 TeraFLOPS
ponderados (WT por sus siglas en inglés).

8471.49.01

Las demés presentadas en forma de
sistemas.

00

Las demas presentadas en forma de
sistemas.

Unicamente: Computadoras digitales, conjuntos
electrénicos y equipo conexo para ellos, y los
componentes disefiados especialmente para ellos; o
computadoras digitales que tengan un
funcionamiento maximo ajustado (APP por sus
siglas en inglés) superior a 29 TeraFLOPS
ponderados (WT por sus siglas en inglés).

8471.50.01

Unidades de proceso, excepto las de las
subpartidas 8471.41 u 8471.49, aunque
incluyan en la misma envoltura uno o
dos de los tipos siguientes de unidades:
unidad de memoria, unidad de entrada y
unidad de salida.

00

Unidades de proceso, excepto las de las
subpartidas 8471.41 u 8471.49, aunque
incluyan en la misma envoltura uno o dos
de los tipos siguientes de unidades: unidad
de memoria, unidad de entrada y unidad de
salida.

Unicamente: Para  computadoras  digitales,
conjuntos electronicos y equipo conexo para ellos, y
los componentes disefiados especialmente para
ellos; o computadoras digitales que tengan un
funcionamiento maximo ajustado (APP por sus
siglas en inglés) superior a 29 TeraFLOPS
ponderados (WT por sus siglas en inglés); o
conjuntos electroénicos disefiados especialmente o
modificados para mejorar las prestaciones mediante
agrupacion de procesadores, de forma que el
funcionamiento maximo ajustado del conjunto
exceda el limite especificado en el subarticulo
4.A.3.b.

8473.30.04

Partes y accesorios de maquinas de la
partida 84.71.

99

Los demas.

Unicamente: Para  computadoras  digitales,
conjuntos electrénicos y equipo conexo para ellos, y
los componentes disefiados especialmente para
ellos; o computadoras digitales que tengan un
funcionamiento maximo ajustado (APP por sus
siglas en inglés) superior a 29 TeraFLOPS
ponderados (WT por sus siglas en inglés); y/o para
equipos disefiados especialmente para la
agregacion de los resultados de las computadoras
digitales al proporcionar las
externas que permitan comunicaciones con tasas de
datos unidireccionales superiores a 2.0 GB/s por
enlace.

interconexiones

Unicamente: Para computadoras digitales que
tengan un funcionamiento maximo ajustado (APP
por sus siglas en inglés) superior a 29 TeraFLOPS
ponderados (WT por sus siglas en inglés); y/o para
equipos disefiados especialmente para la
agregacion de los resultados de las computadoras
digitales al proporcionar las interconexiones
externas que permitan comunicaciones con tasas de
datos unidireccionales superiores a 2.0 GB/s por
enlace.
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8517.70.99

Los demés.

99

Los demas.

Unicamente: Para  computadoras  digitales,
conjuntos electrénicos y equipo conexo para ellos, y
los componentes disefiados especialmente para
ellos; o computadoras digitales que tengan un
funcionamiento maximo ajustado (APP por sus
siglas en inglés) superior a 29 TeraFLOPS
ponderados (WT por sus siglas en inglés); y/o para
equipos disefiados especialmente para la
agregacion de los resultados de las computadoras
digitales al proporcionar las interconexiones
externas que permitan comunicaciones con tasas de
datos unidireccionales superiores a 2.0 GB/s por
enlace.

8529.90.99

Las demas.

99

Las demas.

Unicamente: Para computadoras digitales,
conjuntos electrénicos y equipo conexo para ellos, y
los componentes disefiados especialmente para
ellos; o computadoras digitales que tengan un
funcionamiento maximo ajustado (APP por sus
siglas en inglés) superior a 29 TeraFLOPS
ponderados (WT por sus siglas en inglés); y/o para
equipos disefiados  especialmente para la
agregacion de los resultados de las computadoras
digitales al proporcionar las interconexiones
externas que permitan comunicaciones con tasas de
datos unidireccionales superiores a 2.0 GB/s por
enlace.

8542.31.03

Procesadores y controladores, incluso
combinados con memorias,
convertidores, circuitos légicos,
amplificadores, relojes y circuitos de
sincronizacioén, u otros circuitos.

99

Los demas.

Unicamente: Para  computadoras  digitales,
conjuntos electronicos y equipo conexo para ellos, y
los componentes disefiados especialmente para
ellos; o computadoras digitales que tengan un
funcionamiento maximo ajustado (APP por sus
siglas en inglés) superior a 29 TeraFLOPS
ponderados (WT por sus siglas en inglés); o para
equipos disefiados especialmente para la
agregacion de los resultados de las computadoras
digitales al proporcionar las interconexiones
externas que permitan comunicaciones con tasas de
datos unidireccionales superiores a 2.0 GB/s por
enlace.

8542.32.02

Memorias.

99

Los demas.

Unicamente: Para computadoras digitales,
conjuntos electrénicos y equipo conexo para ellos, y
los componentes disefiados especialmente para
ellos; o computadoras digitales que tengan un
funcionamiento maximo ajustado (APP por sus
siglas en inglés) superior a 29 TeraFLOPS
ponderados (WT por sus siglas en inglés); o para
equipos disefiados especialmente para la
agregacion de los resultados de las computadoras
digitales al proporcionar las interconexiones
externas que permitan comunicaciones con tasas de
datos unidireccionales superiores a 2.0 GB/s por
enlace.

8542.39.99

Los demas.

99

Los demas.

Unicamente: Para computadoras digitales,
conjuntos electrénicos y equipo conexo para ellos, y
los componentes disefiados especialmente para
ellos; o computadoras digitales que tengan un
funcionamiento maximo ajustado (APP por sus
siglas en inglés) superior a 29 TeraFLOPS
ponderados (WT por sus siglas en inglés); o para
equipos disefiados especialmente para la
agregacion de los resultados de las computadoras
digitales al proporcionar las interconexiones
externas que permitan comunicaciones con tasas de
datos unidireccionales superiores a 2.0 GB/s por
enlace.
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8471.80.04

Las demas unidades
automaticas para
procesamiento de datos.

de maquinas
tratamiento o}

99

Los demas.

Unicamente: Para equipos disefiados
especialmente para la agregacion de los resultados
de las computadoras digitales al proporcionar las
interconexiones externas que permitan
comunicaciones con tasas de datos unidireccionales
superiores a 2.0 GB/s por enlace.

Grupo 4.A.4

Computadoras segun se indica y equipo conexo, conjuntos electrénicos y componentes, disefiados

especialmente para ellos:

a. Computadoras de conjuntos sistélicos;

b. Computadoras neuronales;
c. Computadoras opticas.
Notas Técnicas

1. Las computadoras de conjuntos sistélicos son computadoras en las que el usuario
puede controlar el flujo y la modificacién de los datos dinamicamente a nivel de puerta

logica.

2. Las computadoras neuronales son dispositivos de computo disefiados o modificados
para imitar el comportamiento de una neurona o de un grupo de neuronas, es decir, que
se distinguen por su capacidad a nivel de equipo informatico de modular los pesos y los
numeros de las interconexiones de multiples componentes de cémputo basandose en

datos anteriores.

3. Las computadoras épticas son computadoras disefiados o modificados con objeto de
utilizar la luz para representar los datos y cuyos elementos légicos de computo se basan
en dispositivos épticos acoplados directamente.

Fraccién
Arancelaria/NICO

Descripcion

Acotacién

8471.41.01

Que incluyan en la misma envoltura, al
menos, una unidad central de proceso y,
aunque estén combinadas, una unidad
de entrada y una de salida.

00

Que incluyan en la misma envoltura, al
menos, una unidad central de proceso vy,
aunque estén combinadas, una unidad de
entrada y una de salida.

Unicamente: Computadoras y equipo conexo,
conjuntos electronicos y componentes, disefiados
especialmente para ellos: computadoras de conjunto
sistélico; computadoras neuronales; y computadoras
oOpticos.

8471.49.01

Las demas presentadas en forma de
sistemas.

00

Las demas presentadas en forma de
sistemas.

Unicamente: Computadoras y equipo conexo,
conjuntos electronicos y componentes, disefiados
especialmente para ellos: computadoras de conjunto
sistélico; computadoras neuronales; y computadoras
Opticos.

8471.50.01

Unidades de proceso, excepto las de las
subpartidas 8471.41 u 8471.49, aunque
incluyan en la misma envoltura uno o
dos de los tipos siguientes de unidades:
unidad de memoria, unidad de entrada y
unidad de salida.

00

Unidades de proceso, excepto las de las
subpartidas 8471.41 u 8471.49, aunque
incluyan en la misma envoltura uno o dos
de los tipos siguientes de unidades: unidad
de memoria, unidad de entrada y unidad de
salida.

Unicamente: Computadoras y equipo conexo,
conjuntos electronicos y componentes, disefiados
especialmente para ellos: computadoras de conjunto
sistolico; computadoras neuronales; y computadoras
opticos.

8473.30.04

Partes y accesorios de maquinas de la
partida 84.71.

99

Los demas.

Unicamente: Para computadoras y equipo conexo,
conjuntos electronicos y componentes, disefiados
especialmente para ellos: computadoras de conjunto
sistélico; computadoras neuronales; y computadoras
opticos.
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8517.70.99 Los demas. Unicamente: Para computadoras y equipo conexo,
conjuntos electronicos y componentes, disefiados
especialmente para ellos: computadoras de conjunto

99 | Los demas. sistélico; computadoras neuronales; y computadoras
opticos.

8529.90.99 Las demas. Unicamente: Para computadoras y equipo conexo,
conjuntos electronicos y componentes, disefiados

] especialmente para ellos: computadoras de conjunto
99 | Las demas. sistolico; computadoras neuronales; y computadoras
opticos.
Procesadores y controladores, incluso | .
combinados con memorias, Unicamente: Para computadoras y equipo conexo,
8542.31.03 convertidores, circuitos I6gicos, conjuntos electronicos y componentes, disefiados
amplificadores, relojes y circuitos de especialmente para ellos: computadoras de conjunto
sincronizacién, u otros circuitos. sistolico; computadoras neuronales; y computadoras
opticos.
99 | Los demas.

8542.32.02 Memorias. Unicamente: Para computadoras y equipo conexo,
conjuntos electronicos y componentes, disefiados
especialmente para ellos: computadoras de conjunto

99 | Los demas. sistolico; computadoras neuronales; y computadoras
Opticos.

8542.39.99 Los demas. Unicamente: Para computadoras y equipo conexo,
conjuntos electronicos y componentes, disefiados
especialmente para ellos: computadoras de conjunto

99 [ Los demas. sistolico; computadoras neuronales; y computadoras
opticos.
Grupo 4.A5
Sistemas, equipos y componentes para ellos, especialmente disefiados o modificados para la
generacion, manejo mediante comandos y el control o la emisién de software de intrusion.
Fraccion

Arancelaria/NICO

Descripcion

Acotacion

Maquinas autométicas para tratamiento
0 procesamiento de datos, portétiles, de
peso inferior o igual a 10 kg, que estén

8471.30.01 constituidas. al menos. por una unidad Unicamente: Sistemas, equipos y componentes
central de ’ roceso u’np teclado un | Para ellos, especialmente disefiados o modificados
visualizador P ' y para la generacion, manejo mediante comandos y el

. control o la emision de "software de intrusion".
01 | Tableta electronica ("Tablets").
99 | Las demas.
Que incluyan en la misma envoltura, al

8471.41.01 menos, una'umdad t(J:.entéal de proces_g )& o . .
aunque esten combinadas, una unidad | njcamente: Sistemas, equipos y componentes
de entrada y una de salida. para ellos, especialmente disefiados o modificados
Que incluyan en la misma envoltura, al | Para la generacion, manejo mediante comandos y el
menos, una unidad central de proceso y, | control o la emision de "software de intrusion”.

00 aunque estén combinadas, una unidad de
entrada y una de salida.
8471.49.01 Las demas presentadas en forma de | jpicamente: Sistemas, equipos y componentes

sistemas.

00

Las demas presentadas en forma de
sistemas.

para ellos, especialmente disefiados o modificados
para la generacion, manejo mediante comandos y el
control o la emisién de "software de intrusion".
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Unidades de proceso, excepto las de las
subpartidas 8471.41 u 8471.49, aunque
84715001 incluyan en la misma envoltura uno o

dos de los tipos siguientes de unidades:

unidad de me_moria, unidad de entrada y | (njcamente: Sistemas, equipos y componentes
unidad de salida. para ellos, especialmente disefiados o modificados

00

Unidades de proceso, excepto las de las | Para la generacion, manejo mediante comandos y el
subpartidas 8471.41 u 8471.49, aunque | control o la emision de "software de intrusion”.

incluyan en la misma envoltura uno o dos
de los tipos siguientes de unidades: unidad
de memoria, unidad de entrada y unidad de

salida.
Categoria 5: Parte 1 Telecomunicaciones
Parte 1 - Telecomunicaciones
Nota 1: El régimen de control de los componentes, equipo de producciéon y de prueba y
el software que estan disefiados especialmente para equipos o sistemas de
telecomunicaciones se determina en la Categoria 5, Parte 1.
N.B: Para laseres especialmente disefiados para equipos o sistemas de
telecomunicaciones ver 6.A.5.
Nota 2: La computadoras digitales, equipo conexo o software, cuando sean esenciales
para el funcionamiento y soporte de equipos de telecomunicaciones descritos en esta
categoria, se consideraran componentes disefiados especialmente siempre que sean
los modelos estandar suministrados habitualmente por el fabricante. Esto incluye la
operacion, administracién, mantenimiento, ingenieria o facturacion.
5.A. Parte 1 Sistemas, equipos y componentes.
Grupo 5.A.1

Sistemas de telecomunicaciones, equipos, componentes y accesorios, como los siguientes:
a. Cualquier tipo de equipo de telecomunicaciones que posea cualquiera de las
caracteristicas, funciones o elementos siguientes:

1. Disefiado especialmente para resistir los efectos electronicos transitorios o los efectos
de impulso electromagnético, ambos consecutivos a una explosién nuclear;

2. Endurecido especialmente para resistir la radiacién gamma, neutrénica o iénica;
3. Disefiado especialmente para funcionar por debajo de 218 K (-55 °C); o
4. Disefiado especialmente para funcionar por encima de 397 K (124 °C).

Nota 1: 5.A.1.a.3. y 5.A.1.a.4. solo es aplicable a los equipos electrénicos.

Nota 2: 5.A.1.a.2, 5.A.1.a.3. y 5.A.1.a.4. no someten a control los equipos
disefiados o modificados para su uso a bordo de satélites.
5.A.1.b. Sistemas de telecomunicaciones y equipos, y componentes y accesorios disefiados
especialmente para ellos, que posean cualquiera de las caracteristicas, funciones o
elementos siguientes:
1. Sistemas de comunicaciéon subacuaticos libres que posean cualquiera de las
caracteristicas siguientes:
a. Frecuencia portadora acustica fuera de la gama de 20 kHz a 60 kHz;
b. Que utilicen una frecuencia portadora electromagnética inferior a 30 kHz;
c. Que utilicen técnicas electronicas de orientacion del haz; o
d. Que utilicen laseres o diodos emisores de luz (LED’s) con una longitud de onda
de salida superior a 400 nm e inferior a 700 nm, en una red de area local;
2. Equipos de radio que funcionen en la banda de 1.5 a 87.5 MHz y que tengan todas
las caracteristicas siguientes:
a. Prediccion y seleccion automaticas de frecuencias y de tasas de
transferencia digitales totales por canal para optimizar la transmisién; y
b Que contengan una configuracién de amplificador de potencia lineal con
capacidad para soportar simultaneamente sefiales multiples a una potencia
de salida igual o superior a 1 kW en la gama de frecuencia igual o superior
a 1,5 MHz, pero inferior a 30 MHz, o igual o superior a 250 W en la gama
de frecuencia igual o superior a 30 MHz, pero inferior a 87,5 MHz, sobre un
ancho de banda instantdneo de una octava o mas con un contenido de
armonicos de salida y de distorsién mejor que -80 dB.
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3. Equipos de radio que utilicen técnicas de espectro ensanchado incluyendo el salto de
frecuencia, no especificados por 5.A.1.b.4. y posean cualquiera de las caracteristicas
siguientes:

a. Cddigos de ensanchamiento programables por el usuario; o
b. Un ancho de banda de transmision total igual o superior a 100 veces el
ancho de banda de cualquiera de los canales de informacién y superior a
50 kHz;
Nota: 5.A.1.b.3.b. no somete a control los equipos de radio disefiados
especialmente para su uso con cualquiera de los siguientes:
a. Sistemas de radiocomunicaciones celulares civiles, o
b.  Estaciones satelitales terrestres fias o moviles para
telecomunicaciones civiles comerciales.
Nota: 5.A.1.b.3. no somete a control los equipos que estén disefiados para
funcionar con una potencia de salida igual o menor que 1,0 watios.

4. Equipos de radio que utilicen técnicas de modulacién de ultraancha que tengan
cédigos de canalizacion, de embrollo o cédigos de identificacion de red, programables
por el usuario, con alguna de las caracteristicas siguientes:

a. Ancho de banda superior a 500 MHz; o
b. Ancho de banda fraccional de 20 % o mas;

5. Receptores de radio controlados digitalmente que posean todas las caracteristicas

siguientes:
a. Mas de 1,000 canales;
b. Un tiempo de conmutacién de frecuencias inferior a 1 ms;
c. Busqueda o exploracion automatica de una parte del espectro
electromagnético; y

d. Identificacion de las sefiales recibidas o del tipo de transmisor; o
Nota: 5.A.1.b.5. no somete a control los equipos de radio especialmente
disefiados para su uso en sistemas de radiocomunicaciones civiles por
celulares.
Nota Técnica
Tiempo de conmutacién de frecuencias' es el tiempo (es decir, el retardo) al
cambiar de una frecuencia de recepcion a otra, para llegar a la frecuencia de
recepcion final especificada o a un intervalo de + 0,05 % de la misma. Los
productos con un intervalo de frecuencias especificado de menos de + 0,05
% en torno a su frecuencia central se definen como incapaces de efectuar
una conmutacién de frecuencias.

6. Que utilicen funciones de proceso de sefales digital para proporcionar una salida de
codificacion de la voz a a tasas inferiores a 700 bit/s.

Notas Técnicas

1. Para la codificacion de voz a ritmo variable, 5.A.1.b.6. se aplica a la salida
codificacién de voz del discurso continuo.
2. A efectos de 5.A.1.b.6., la codificacion de la voz se define como la técnica consistente
en tomar muestras de voz humana y convertirlas en sefales digitales, teniendo en
cuenta las caracteristicas especificas del habla.

5.A.1.c. Fibras dpticas de mas de 500 m de longitud y especificadas por el fabricante con
capacidad de soportar un ensayo de resistencia a la traccion igual o superior a 2 x 10°
N/m2 segun las especificaciones del fabricante.

N.B: Para cables umbilicales subacuaticos véase 8.A.2.a.3.
Nota Técnica

Ensayos de resistencia: ensayos de produccion en linea o fuera de linea selectivos que
aplican dinamicamente un esfuerzo por traccién prescrito a una fibra de 0.5 a 3 m de
longitud a una velocidad de arrastre de 2 a 5 m/s, mientras pasa entre cabrestantes de
150 mm de diametro aproximadamente. La temperatura ambiente y nominal es de 293
K (20 °C), y la humedad relativa nominal, del 40 %. Pueden utilizarse normas nacionales
equivalentes para realizar los ensayos de resistencia.
5.A.1.d. Antenas orientables electronicamente mediante ajuste de fases, segun se indica:

1. Tasadas para operar a frecuencias superiores a 31.8 GHz pero inferiores o iguales a 57

GHz y con una potencia radiada efectiva (ERP, por sus siglas en inglés) igual o superior a +20

dBm [22,15 dBm de potencia isétropa radiada equivalente (EIRP, por sus siglas en inglés)].

2. Tasadas para operar a frecuencias superiores a 57 GHz pero inferiores o iguales a 66 GHz

y con una ERP igual o superior a +24 dBm (26,15 dBm de EIRP)




142

DIARIO OFICIAL Domingo 27 de diciembre de 2020

3. Tasadas para operar a frecuencias superiores a 66 GHz pero inferiores o iguales a 90 GHz
y con una ERP igual o superior a +20 dBm (22,15 dBm de EIRP)

4. Tasadas para operar a frecuencias superiores a 90 GHz.

Nota 1: 5.A.71.d no somete a control las antenas orientables electrénicamente mediante ajuste de
fases para sistemas de aterrizaje con instrumentos que satisfagan las normas de la
Organizacién de Aviacién Civil Internacional (OACI, por sus siglas en inglés) que se
refieren a los sistemas de microondas para aterrizajes (MLS, por sus siglas en ingles).

Nota 2: 5.A.1.d no somete a control las antenas disefadas especialmente para cualquiera de las
funciones siguientes:
a. Celulares civiles o sistemas de radiocomunicaciones WLAN.
b. IEEE 802.15 o HDMI inalambrica, o
c. Estaciones terrestres de telecomunicacién comercial civil por satélite fijas o méviles.
Nota técnica:
A los efectos de 5.A.1.d, una antena orientable electrénicamente mediante ajuste de fases es una
antena que forma un haz mediante acoplamiento de fase (es decir, en la que la direccién del haz
es controlada por los coeficientes de excitacion complejos de los elementos radiantes) y la
direccion de dicho haz puede ser modificada (tanto en emision como en recepcion) en azimut, en
elevacién o en ambos, mediante la aplicacion de una sefial eléctrica.
5.A.1.e. Equipos radiogoniométricos que funcionen a frecuencias mayores de 30 MHz y que
cumplan todo lo siguiente, asi como los componentes disefiados especialmente para
ellos:1. Un ancho de banda instantaneo igual o superior a 10 MHz; y
2. Capaz de encontrar una linea de marcacién (LOB) con radio transmisores no
cooperativos con una sefial de duracién inferior a 1 ms.
5.A.1.f. Equipos de interceptacion o interferencia de telecomunicaciones mdviles, y sus aparatos
de control, segun se indica, y componentes especialmente disefiados para ellos:
1. Equipo de interceptacion disefiado para la extracciéon de voz o datos, transmitidos por
la interfaz aérea;
2. Equipo de interceptacion no especificado en 5.A.1.f.1., disefado para la extraccién de
identificadores de dispositivo cliente o de abonado (por ejemplo, IMSI, TIMSI o IMEI), de
sefalizacion u otros metadatos transmitidos por la interfaz aérea;
3. Equipo de interferencia disefiado especialmente o modificado para interferir de forma
intencional y selectiva, denegar, inhibir interferir, degradar o engafiar a servicios de
telecomunicacion movil y realizar cualquiera de las siguientes funciones:
a. Simular las funciones de un equipo de Redes de Acceso de Radio (RAN,
por sus siglas en ingles);
b. Detectar y explotar caracteristicas especificas del protocolo de
telecomunicaciones méviles empleados (por ejemplo, GSM); o
c. Aprovechar las caracteristicas especificas del protocolo de
telecomunicaciones méviles empleados (por ejemplo, GSM);
4. Equipos de monitoreo de RF disefiado o modificado para identificar la operacion de
los articulos especificados en 5.A.1.f.1., 5.A.1.f.2. 0 5.A.1.f.3,;
Nota: 5.A.1.f.1. y 5.A.1.f.2. no aplican a ninguno de los siguientes casos:
a. Equipo especialmente disefiado para la interceptacion de Radios Analogos
Privados (PMR), IEEE 802.11 WLAN;
b. Equipo disefiado para operadores de redes de telecomunicacién mévil; o
c. Equipo disefiado para el desarrollo o produccién de sistemas o equipos de
telecomunicaciones moviles.
N.B.1.: Veer también la Lista de Municiones.
N.B.2.:. Para los receptores de radio ver 5.A.1.b.5.
5.A.1.g. Sistemas o equipos de localizacion coherente pasiva (PCL, por sus siglas en inglés),
especialmente disefiados para detectar y rastrear objetos en movimiento midiendo
reflexiones de emisiones de radio frecuencia del entorno, suministradas por
transmisores no radares;
Nota Técnica
Los transmisores no radares pueden incluir estaciones de base comerciales de radio,
televisién o telecomunicaciones celulares.
Nota: 5.A.1.g. no somete a control ninguno de los equipos y sistemas siguientes:
a. Equipos radioastronémicos; o
b. Sistemas o equipos que requieran una transmision de radio desde el objetivo.
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5.A.a.h. Equipos para contrarrestar dispositivos explosivos improvisados (IED, por sus siglas en
inglés) y equipos relacionados, como sigue::

1. Equipo de transmisién por radio frecuencia (RF), no especificado en 5.A.1.f,
disenado o modificado para la activacién prematura o prevencioén de la iniciacion de un
dispositivo explosivo improvisado (IED);

2. Equipo que utilice técnicas disefiadas para permitir comunicaciones de radio en los
mismos canales de frecuencia, en los cuales se localiza el equipo especificado en
5.A.1.h.1.

N.B.: Ver también la Lista de Municiones.

5.A.1.i. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2012.
5.A.1.j. Sistemas o equipos de vigilancia de las comunicaciones en red a través del Protocolo de

Internet (IP), y componentes disefiados especialmente para ellos, que posean todas las
caracteristicas siguientes:1. Que realicen todas las siguientes funciones en red a través
del Protocolo de Internet (IP) de clase portadora (por ejemplo, el eje troncal IP de grado
nacional):

a. Analisis en la capa de aplicacion (p. ej., capa 7 del modelo de
interconexion de sistemas abiertos, ISO/IEC 7498-1)

b. Extraccién de contenido de la aplicacién y metadatos seleccionados (por
ejemplo, voz, video, mensajes, ficheros adjuntos), e

c. Indexacioén de los datos extraidos, y
2. Disefiados especialmente para realizar cualquiera de las funciones siguientes:
a. Ejecucion de busquedas sobre la base de selectores rigidos, y
b. Cartografia de la red relacional de una persona o de un grupo de personas.

Nota: 5.A.1j. no somete a control los equipos y sistemas disefiados
especialmente para cualquiera de las funciones siguientes:

a. Fines de comercializacion
b. Calidad del servicio, o
c. Calidad de la experiencia.

Fraccion S s
. Descripcion Acotacion
Arancelaria/NICO
8517.61.01 Estaciones base. Unicamente: Equipos de interceptacion o

00

interferencia de telecomunicaciones mdviles, y sus
aparatos de control, segun se indica, y componentes
especialmente disefiados para ellos: 1) equipo de
intercepcion disefiado para la extraccion de voz y
datos, transmitidos por la interfaz aérea; 2) equipo
de intercepcion no especificado en 5.A.1.f.1.,
disefiado para la extraccion de identificadores de
dispositivo cliente o de abonado (por ejemplo: IMSI,
TIMSI O IMEI), de sefializaciéon u otros metadatos
transmitidos por medio de la interfaz aérea; 3)
equipo de interferencia disefiado especialmente o
modificado para interferir de forma intencional y
selectiva, denegar, inhibir, degradar o engafar
servicios de telecomunicaciéon moévil y realizar
cualquiera de las funciones siguientes: a) simular las
funciones de un equipo de Redes de Acceso de

Estaciones base. Radio (RAN, por sus siglas en inglés); b) detectar y

explotar caracteristicas especificas del protocolo de
telecomunicaciones modviles empleados  (por
ejemplo: GSM); o c) aprovechar las caracteristicas
especificas del protocolo de telecomunicaciones
moviles empleados (por ejemplo, GSM); 4) equipo
de monitoreo RF disefiado o modificado para
identificar la operacion de los articulos especificados
en 5A1f1., 5A1f2. 6 5A1f3; equipos y
sistemas de telecomunicaciones: sistemas de
comunicaciones subacuaticos; equipos de radio que
funcionen en la banda de 1,5 a 87,5; equipos de
radio que utilicen técnicas de espectro ensanchado
incluyendo el salto de frecuencia, no especificados
por 5.A.1.b.4; equipos de radio que utilicen técnicas
de modulacién ultraancha que tengan coédigos de
canalizacion, de embrollo o cédigos de identificacion
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de red, programables por el usuario; receptores de
radio controlados digitalmente; y que utilicen
funciones de proceso de sefales digital para
proporcionar una salida de codificaciéon de la voz a
tasas inferiores a 700 bits/s, en los términos
descritos en el Grupo 5.A.1; y/o equipos de
interferencia disefiados especialmente o
modificados para interferir de forma intencional y
selectiva, denegar, inhibir, degradar o engafar
servicios de telecomunicacién moévil y realizar
funciones como: Simular las funciones de un equipo
de Redes de Acceso Radioeléctrico (RAN, por sus
siglas en inglés), detectar y explotar caracteristicas
especificas del protocolo de telecomunicaciones
moviles utilizado (por ejemplo, GSM), o aprovechar
las caracteristicas especificas del protocolo de
telecomunicaciones mdviles utilizado (por ejemplo,
GSM); asi como los componentes disefiados
especialmente para ellos.

8517.62.17

Aparatos para la recepcion, conversion,
emisién y transmision o regeneracion de
voz, imagen u otros datos, incluidos los
de conmutacién y encaminamiento
("switching and routing apparatus").

91

Los demas modems.

99

Los demas.

Unicamente: Equipos de interceptacion o
interferencia de telecomunicaciones moviles, y sus
aparatos de control, segun se indica, y componentes
especialmente disefiados para ellos: 1) equipo de
intercepcion disefiado para la extraccion de voz y
datos, transmitidos por la interfaz aérea; 2) equipo
de intercepcion no especificado en 5.A.1.f.1,
disefiado para la extraccién de identificadores de
dispositivo cliente o de abonado (por ejemplo: IMSI,
TIMSI O IMEI), de sefializaciéon u otros metadatos
transmitidos por medio de la interfaz aérea; 3)
equipo de interferencia disefiado especialmente o
modificado para interferir de forma intencional y
selectiva, denegar, inhibir, degradar o engafar
servicios de telecomunicacion moévil y realizar
cualquiera de las funciones siguientes: a) simular las
funciones de un equipo de Redes de Acceso de
Radio (RAN, por sus siglas en inglés); b) detectar y
explotar caracteristicas especificas del protocolo de
telecomunicaciones mdviles empleados  (por
ejemplo: GSM); o c) aprovechar las caracteristicas
especificas del protocolo de telecomunicaciones
moviles empleados (por ejemplo, GSM); 4) equipo
de monitoreo RF disefiado o modificado para
identificar la operacién de los articulos especificados
en 5A1f1., 5A1f2. 6 5A1f3; equipos de
interferencia disefiados especialmente o
modificados para interferir de forma intencional y
selectiva, denegar, inhibir, degradar o engafar
servicios de telecomunicaciéon moévil y realizar
funciones como: Simular las funciones de un equipo
de Redes de Acceso Radioeléctrico (RAN, por sus
siglas en inglés), detectar y explotar caracteristicas
especificas del protocolo de telecomunicaciones
moviles utilizado (por ejemplo, GSM), o aprovechar
las caracteristicas especificas del protocolo de
telecomunicaciones moviles utilizado (por ejemplo,
GSM); asi como los componentes disefiados
especialmente para ellos; y/o equipos para
contrarrestar dispositivos explosivos improvisados
(IED) y equipos relacionados, como sigue: equipo
de transmisién por radio frecuencia (RF), no
especificado en 5.A.1.f., disefiado o modificado para
la activacion prematura o prevencion de la iniciacion
de un dispositivo explosivo improvisado; y equipo
que utlice técnicas disefadas para permitir
comunicaciones de radio en los mismos canales de
frecuencia, en los cuales se localiza el equipo
especificado en 5.A.1.h.1.
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Unicamente: Equipos de interceptacion o
interferencia de telecomunicaciones mdviles, y sus
aparatos de control, segun se indica, y componentes
especialmente disefiados para ellos: 1) equipo de
intercepcion disefiado para la extraccion de voz y
datos, transmitidos por la interfaz aérea; 2) equipo
de intercepcion no especificado en 5.A.1.f.1.,
disefiado para la extraccion de identificadores de
dispositivo cliente o de abonado (por ejemplo: IMSI,
TIMSI O IMEI), de sefializacién u otros metadatos
transmitidos por medio de la interfaz aérea; 3)
equipo de interferencia disefiado especialmente o
modificado para interferir de forma intencional y
selectiva, denegar, inhibir, degradar o engafar
servicios de telecomunicacién moévil y realizar
cualquiera de las funciones siguientes: a) simular las
funciones de un equipo de Redes de Acceso de
Radio (RAN, por sus siglas en inglés); b) detectar y
explotar caracteristicas especificas del protocolo de
telecomunicaciones modviles empleados  (por
ejemplo: GSM); o c) aprovechar las caracteristicas
especificas del protocolo de telecomunicaciones
moviles empleados (por ejemplo, GSM); 4) equipo
de monitoreo RF disefiado o modificado para
identificar la operacion de los articulos especificados
en 5A1f1., 5A1f2. 6 5A1f3; equipos y
sistemas de telecomunicaciones: sistemas de
comunicaciones subacuaticos; equipos de radio que
funcionen en la banda de 1,5 a 87,5; equipos de
radio que utilicen técnicas de espectro ensanchado
incluyendo el salto de frecuencia, no especificados
por 5.A.1.b.4; equipos de radio que utilicen técnicas
de modulacién ultraancha que tengan coédigos de
canalizacién, de embrollo o cédigos de identificacion
de red, programables por el usuario; receptores de
radio controlados digitalmente; y que utilicen
funciones de proceso de sefales digital para
proporcionar una salida de codificacion de la voz a
tasas inferiores a 700 bits/s, en los términos
descritos en el Grupo 5.A.1; y/o equipos de
interferencia disefiados especialmente o
modificados para interferir de forma intencional y
selectiva, denegar, inhibir, degradar o engafiar
servicios de telecomunicacion moévil y realizar
funciones como: Simular las funciones de un equipo
de Redes de Acceso Radioeléctrico (RAN, por sus
siglas en inglés), detectar y explotar caracteristicas
especificas del protocolo de telecomunicaciones
moviles utilizado (por ejemplo, GSM), o aprovechar
las caracteristicas especificas del protocolo de
telecomunicaciones moviles utilizado (por ejemplo,
GSM); asi como los componentes disefiados
especialmente para ellos.

8517.69.99 Los demas.
Sistema de telepresencia compuesto al
04 | menos por: pantalla(s), micréfono(s),
altavoces, camara(s).
99 | Los demés.
8517.12.02 Teléfonos moéviles (celulares) y los de

otras redes inalambricas.

99

Los demas.

Unicamente: Equipos y sistemas de
telecomunicaciones: sistemas de comunicaciones
subacuaticos; equipos de radio que funcionen en la
banda de 1,5 a 87,5; equipos de radio que utilicen
técnicas de espectro ensanchado incluyendo el salto
de frecuencia, no especificados por 5.A.1.b.4;
equipos de radio que utilicen técnicas de
modulacién ultraancha que tengan cédigos de
canalizacion, de embrollo o cédigos de identificacion
de red, programables por el usuario; receptores de
radio controlados digitalmente; y que utilicen
funciones de proceso de sefales digital para
proporcionar una salida de codificaciéon de la voz a
tasas inferiores a 700 bits/s, en los términos
descritos en el Grupo 5.A.1.
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8525.50.05

Aparatos emisores.

99

Los demas.

Unicamente: Que utilicen funciones de proceso de
sefales digital para proporcionar una salida de
codificacion de la voz a tasas inferiores a 700 bits/s.

8525.60.99

Los demas.

99

Los demas.

Unicamente: Que utilicen funciones de proceso de
sefales digital para proporcionar una salida de
codificacion de la voz a tasas inferiores a 700 bits/s.

8517.70.99

Los demas.

99

Los demas.

Unicamente: Accesorios disefiados especialmente
para: sistemas de comunicaciones subacuaticos;
equipos de radio que funcionen en la banda de 1,5 a
87,5 MHz; equipos de radio que utilicen técnicas de
espectro ensanchado incluyendo el salto de
frecuencia, no especificados por 5.A.1.b.4; equipos
de radio que utilicen técnicas de modulacién
ultraancha que tengan cédigos de canalizacién, de
embrollo o cédigos de identificacion de red,
programables por el usuario; receptores de radio
controlados digitalmente; y que utilicen funciones de
proceso de sefales digital para proporcionar una
salida de codificacion de la voz a tasas inferiores a
700 bits/s; y/o antenas orientables electrénicamente
mediante ajuste de fases, segun los términos
descritos en el Grupo 5.A.1;

8529.10.09

Antenas y reflectores de antena de
cualquier tipo; partes apropiadas para su
utilizacién con dichos articulos.

99

Las demas.

Unicamente: Accesorios disefiados especialmente
para: sistemas de comunicaciones subacuaticos;
equipos de radio que funcionen en la banda de 1,5 a
87,5 MHz; equipos de radio que utilicen técnicas de
espectro ensanchado incluyendo el salto de
frecuencia, no especificados por 5.A.1.b.4; equipos
de radio que utilicen técnicas de modulacién
ultraancha que tengan cédigos de canalizacion, de
embrollo o cddigos de identificacion de red,
programables por el usuario; receptores de radio
controlados digitalmente; y que utilicen funciones de
proceso de sefales digital para proporcionar una
salida de codificacion de la voz a tasas inferiores a
700 bits/s; y/o antenas orientables electrénicamente
mediante ajuste de fases, segun los términos
descritos en el Grupo 5.A.1.

8529.90.99

Las demas.

99

Las demas.

Unicamente: Accesorios disefiados especialmente
para: sistemas de comunicaciones subacuaticos;
equipos de radio que funcionen en la banda de 1,5 a
87,5 MHz; equipos de radio que utilicen técnicas de
espectro ensanchado incluyendo el salto de
frecuencia, no especificados por 5.A.1.b.4; equipos
de radio que utilicen técnicas de modulacién
ultraancha que tengan cédigos de canalizacién, de
embrollo o cédigos de identificacion de red,
programables por el usuario; receptores de radio
controlados digitalmente; y que utilicen funciones de
proceso de sefales digital para proporcionar una
salida de codificacion de la voz a tasas inferiores a
700 bits/s, en los términos descritos en el Grupo
5.A.1.
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8542.31.03

Procesadores y controladores, incluso
combinados con memorias,
convertidores, circuitos l6gicos,
amplificadores, relojes y circuitos de
sincronizacioén, u otros circuitos.

99

Los demas.

Unicamente: Componentes y accesorios disefiados
especialmente para: sistemas de comunicaciones
subacuaticos; equipos de radio que funcionen en la
banda de 1,5 a 87,5 MHz; equipos de radio que
utilicen técnicas de espectro ensanchado incluyendo
el salto de frecuencia, no especificados por
5.A.1.b.4; equipos de radio que utilicen técnicas de
modulacién ultraancha que tengan cédigos de
canalizacién, de embrollo o cédigos de identificacion
de red, programables por el usuario; receptores de
radio controlados digitalmente; y que utilicen
funciones de proceso de sefales digital para
proporcionar una salida de codificaciéon de la voz a
tasas inferiores a 700 bits/s, en los términos
descritos en el Grupo 5.A.1.

8542.32.02

Memorias.

99

Los demas.

Unicamente: Componentes y accesorios disefiados
especialmente para: sistemas de comunicaciones
subacuaticos; equipos de radio que funcionen en la
banda de 1,5 a 87,5 MHz; equipos de radio que
utilicen técnicas de espectro ensanchado incluyendo
el salto de frecuencia, no especificados por
5.A.1.b.4; equipos de radio que utilicen técnicas de
modulacién ultraancha que tengan cédigos de
canalizacién, de embrollo o cédigos de identificacion
de red, programables por el usuario; receptores de
radio controlados digitalmente; y que utilicen
funciones de proceso de sefales digital para
proporcionar una salida de codificacion de la voz a
tasas inferiores a 700 bits/s, en los términos
descritos en el Grupo 5.A.1.

8542.39.99

Los demés.

99

Los demas.

Unicamente: sistemas de  comunicaciones
subacuaticos; equipos de radio que funcionen en la
banda de 1,5 a 87,5 MHz; equipos de radio que
utilicen técnicas de espectro ensanchado incluyendo
el salto de frecuencia, no especificados por
5.A.1.b.4; equipos de radio que utilicen técnicas de
modulaciéon ultraancha que tengan cédigos de
canalizacién, de embrollo o cédigos de identificacion
de red, programables por el usuario; receptores de
radio controlados digitalmente; y que utilicen
funciones de proceso de sefales digital para
proporcionar una salida de codificaciéon de la voz a
tasas inferiores a 700 bits/s, en los términos
descritos en el Grupo 5.A.1.

8543.70.99

Los demas.

99

Los demas.

Unicamente: Equipos y sistemas de
telecomunicaciones: sistemas de comunicaciones
subacuaticos; equipos de radio que funcionen en la
banda de 1,5 a 87,5; equipos de radio que utilicen
técnicas de espectro ensanchado incluyendo el salto
de frecuencia, no especificados por 5.A.1.b.4;
equipos de radio que utilicen técnicas de
modulacién ultraancha que tengan cdédigos de
canalizacién, de embrollo o cédigos de identificacion
de red, programables por el usuario; receptores de
radio controlados digitalmente; y que utilicen
funciones de proceso de sefales digital para
proporcionar una salida de codificaciéon de la voz a
tasas inferiores a 2 400 bits/s, en los términos
descritos en el Grupo 5.A.1.
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8544.70.01 Cables de fibras 6pticas. Unicamente: Fibras épticas de méas de 500 m de
longitud y especificadas por el fabricante con
capacidad de soportar un ensayo de resistencia a la

00 | Cables de fibras dpticas. traccién igual o superior a 2 x 10° N/m? segun las
especificaciones del fabricante.
Fibras Opticas, haces y cables de fibras | Unicamente: Fibras dpticas de mas de 500 m de

9001.10.02 P . o .

Opticas. longitud y especificadas por el fabricante con

capacidad de soportar un ensayo de resistencia a la

01 | Haces y cables de fibras opticas. traccion igual o superior a 2 x 109 N/m? segun las
especificaciones del fabricante.

Antenas y reflectores de antena de | Unicamente: Antenas orientables electrénicamente

8529.10.09 cualquier tipo; partes apropiadas para su | mediante ajuste de fases, tasadas para operar a

utilizacién con dichos articulos. frecuencias superiores a 31.8 GHz pero inferiores o
iguales a 57 GHz y con una potencia radiada
efectiva (ERP, por sus siglas en inglés) igual o
superior a +20 dBm [22,15 dBm de potencia isétropa
radiada equivalente (EIRP, por sus siglas en
Antenas para aparatos receptores de radio | inglés)l; tasadas para operar a frecuencias
o de television, excepto lo comprendido en | Superiores a 57 GHz pero inferiores o iguales a 66
91 |10s numeros de identificacion comercial | GHZ ¥ con una ERP igual o superior a +24 dBm
8529.10.09.02 y 8529.10.09.07. (26,15 dBm de EIRP), tasadas para operar a
frecuencias superiores a 66 GHz pero inferiores o
iguales a 90 GHz y con una ERP igual o superior a
+20 dBm (22,15 dBm de EIRP); tasadas para operar

a frecuencias superiores a 90 GHz.

8526.10.99 Los demés. Unicamente: Equipos radiogoniométricos que
funcionen a frecuencias mayores de 30 MHz y los
componentes disefiados especialmente para ellos;
que tengan un ancho de banda instantaneo igual o

00 | Los demas. superior a 10 MHz, y capaz de encontrar una linea
de marcacion (LOB) con radio transmisores no
cooperativos con una sefial de duracion inferior a 1
ms.

8526.91.99 Los demés. Unicamente: Equipos radiogoniométricos que
funcionen a frecuencias mayores de 30 MHz y los
componentes disefiados especialmente para ellos;
que tengan un ancho de banda instantaneo igual o

00 | Los demas. superior a 10 MHz, y capaz de encontrar una linea
de marcacién (LOB) con radio transmisores no
cooperativos con una sefial de duracion inferior a 1

ms.
Maquinas automaticas para tratamiento | Unicamente: Sistemas o equipos de vigilancia de
0 procesamiento de datos, portéatiles, de [ las comunicaciones en red a través del Protocolo de
peso inferior o igual a 10 kg, que estén | Internet  (IP), y  componentes  disefiados

8471.30.01 - . ) .

constituidas, al menos, por una unidad | especialmente para ellos, que realicen todas las
central de proceso, un teclado y un | siguientes funciones en red a través del Protocolo
visualizador. de Internet (IP) de clase portadora (por ejemplo, el
01 | Tableta electrénica ("Tablets"). eje tron.cal I.F,) de gradc? nacional): analisis en la capa
de aplicacion (p. ej., capa 7 del modelo de
interconexion de sistemas abiertos, ISO/IEC 7498-
1); extraccion de contenido de la aplicacion y
metadatos seleccionados (por ejemplo, voz, video,
, mensajes, ficheros adjuntos), e indexacion de los

99 | Las demas.

datos extraidos; y disefiados especialmente para
realizar ejecucion de busquedas sobre la base de
selectores rigidos, y cartografia de la red relacional
de una persona o de un grupo de personas.
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8471.41.01

Que incluyan en la misma envoltura, al
menos, una unidad central de proceso y,
aunque estén combinadas, una unidad
de entrada y una de salida.

00

Que incluyan en la misma envoltura, al
menos, una unidad central de proceso vy,
aunque estén combinadas, una unidad de
entrada y una de salida.

Unicamente: Sistemas o equipos de vigilancia de
las comunicaciones en red a través del Protocolo de
Internet  (IP), 'y componentes disefiados
especialmente para ellos, que realicen todas las
siguientes funciones en red a través del Protocolo
de Internet (IP) de clase portadora (por ejemplo, el
eje troncal IP de grado nacional): andlisis en la capa
de aplicacion (p. ej., capa 7 del modelo de
interconexion de sistemas abiertos, ISO/IEC 7498-
1); extraccion de contenido de la aplicacion y
metadatos seleccionados (por ejemplo, voz, video,
mensajes, ficheros adjuntos), e indexacion de los
datos extraidos; y disefiados especialmente para
realizar ejecucion de busquedas sobre la base de
selectores rigidos, y cartografia de la red relacional
de una persona o de un grupo de personas.

8471.49.01

Las deméas presentadas en forma de
sistemas.

00

Las demas presentadas en forma de
sistemas.

Unicamente: Sistemas o equipos de vigilancia de
las comunicaciones en red a través del Protocolo de
Internet  (IP), 'y componentes disefiados
especialmente para ellos, que realicen todas las
siguientes funciones en red a través del Protocolo
de Internet (IP) de clase portadora (por ejemplo, el
eje troncal IP de grado nacional): analisis en la capa
de aplicacion (p. ej., capa 7 del modelo de
interconexion de sistemas abiertos, ISO/IEC 7498-
1); extraccion de contenido de la aplicacion y
metadatos seleccionados (por ejemplo, voz, video,
mensajes, ficheros adjuntos), e indexacion de los
datos extraidos; y disefiados especialmente para
realizar ejecucion de busquedas sobre la base de
selectores rigidos, y cartografia de la red relacional
de una persona o de un grupo de personas.

8471.50.01

Unidades de proceso, excepto las de las
subpartidas 8471.41 u 8471.49, aunque
incluyan en la misma envoltura uno o
dos de los tipos siguientes de unidades:
unidad de memoria, unidad de entrada y
unidad de salida.

00

Unidades de proceso, excepto las de las
subpartidas 8471.41 u 8471.49, aunque
incluyan en la misma envoltura uno o dos
de los tipos siguientes de unidades: unidad
de memoria, unidad de entrada y unidad de
salida.

Unicamente: Sistemas o equipos de vigilancia de
las comunicaciones en red a través del Protocolo de
Internet  (IP), 'y componentes  disefiados
especialmente para ellos, que realicen todas las
siguientes funciones en red a través del Protocolo
de Internet (IP) de clase portadora (por ejemplo, el
eje troncal IP de grado nacional): analisis en la capa
de aplicaciéon (p. ej., capa 7 del modelo de
interconexiéon de sistemas abiertos, ISO/IEC 7498-
1); extraccion de contenido de la aplicacion vy
metadatos seleccionados (por ejemplo, voz, video,
mensajes, ficheros adjuntos), e indexacion de los
datos extraidos; y disefiados especialmente para
realizar ejecucion de busquedas sobre la base de
selectores rigidos, y cartografia de la red relacional
de una persona o de un grupo de personas.

8473.30.04

Partes y accesorios de maquinas de la
partida 84.71.

01

Circuitos modulares.

02

Partes y accesorios, incluso las placas
frontales y los dispositivos de ajuste o
seguridad, reconocibles como concebidas
exclusivamente para circuitos modulares.

99

Los demas.

Unicamente: Sistemas o equipos de vigilancia de
las comunicaciones en red a través del Protocolo de
Internet  (IP), y  componentes  disefiados
especialmente para ellos, que realicen todas las
siguientes funciones en red a través del Protocolo
de Internet (IP) de clase portadora (por ejemplo, el
eje troncal IP de grado nacional): andlisis en la capa
de aplicaciéon (p. ej., capa 7 del modelo de
interconexion de sistemas abiertos, ISO/IEC 7498-
1); extraccion de contenido de la aplicacion y
metadatos seleccionados (por ejemplo, voz, video,
mensajes, ficheros adjuntos), e indexacion de los
datos extraidos; y disefiados especialmente para
realizar ejecucion de busquedas sobre la base de
selectores rigidos, y cartografia de la red relacional
de una persona o de un grupo de personas.
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9030.40.02

Los demas instrumentos y aparatos,
especialmente concebidos para técnicas
de telecomunicaciéon (por ejemplo:
hipsémetros, kerdémetros,
distorsiometros, sofémetros).

01

Sistema integral de monitoreo vy
diagndstico, para componentes de sistemas
de teleproceso.

99

Unicamente: Sistemas o equipos de vigilancia de
las comunicaciones en red a través del Protocolo de
Internet  (IP), 'y componentes disefiados
especialmente para ellos, que realicen todas las
siguientes funciones en red a través del Protocolo
de Internet (IP) de clase portadora (por ejemplo, el
eje troncal IP de grado nacional): analisis en la capa
de aplicacion (p. ej., capa 7 del modelo de
interconexion de sistemas abiertos, ISO/IEC 7498-

1); extraccion de contenido de la aplicacion y
metadatos seleccionados (por ejemplo, voz, video,
mensajes, ficheros adjuntos), e indexacion de los
datos extraidos; y disefiados especialmente para
realizar ejecucion de buUsquedas sobre la base de
selectores rigidos, y cartografia de la red relacional
de una persona o de un grupo de personas.

Los demas.

5.B. Equipos de produccién, pruebas e inspeccion

Grupo 5.B.1

Equipos de telecomunicaciones de produccion, pruebas e inspeccién, componentes y accesorios,
segun se indica:

a. Equipos y componentes o accesorios disefiados especialmente para los mismos, disefiado
especialmente para el desarrollo o la produccidon de los equipos, funciones o elementos
especificados en 5.A.1;

Nota 5.B.1.a. no somete a control el equipo de caracterizacion de la fibra optica.

b. Equipos y componentes disefiados especialmente o accesorios para los mismos, disefado
especialmente para el desarrollo de cualquiera de los siguientes equipos de telecomunicaciones,
de transmisién o de conmutacion:

1. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2009.
2. Equipos que utilicen un laser y tengan cualquiera de las caracteristicas siguientes:
a. Una longitud de onda de transmision superior a 1 750 nm;
b. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2015;
c. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2016;
d. Que utilicen técnicas analégicas y tengan un ancho de banda superior a
2,5 GHz; o
Nota 5.B.1.b.2.d. no somete a control los equipos disefiados especialmente
para el desarrollo de sistemas de televisién comerciales.
3. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2009;

4. Equipos de radio que utilicen técnicas de modulaciéon de amplitud en cuadratura (QAM,
por sus siglas en inglés) por encima del nivel 1,024;

5. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2011.

Fraccién
Arancelaria/NICO

Descripcion Acotacion

Maquinas para fabricar fibras épticas y | Unicamente: Equipos y componentes o accesorios

8475.21.01 o . }
sus esbozos. disefiados especialmente para los mismos,
o ) ] . disefiados especialmente para el "desarrollo" o la
00 Maquinas para fabricar fibras opticas y sus | "produccion” de los equipos, funciones o elementos
esbozos. especificados en el articulo 5.A.1.

8479.89.99 Los demaés. Unicamente: Equipos y componentes disefiados
especialmente o accesorios para los mismos,
disefiados especialmente para el desarrollo de
cualquiera de los siguientes equipos de
telecomunicaciones, de transmision o de
conmutacioén: equipos que utilicen un laser y tengan
cualquiera de las caracteristicas siguientes: una

99 | Los demas.

longitud de onda de transmisién superior a 1,750
nm; o que utilicen técnicas analdgicas y tengan un
ancho de banda superior a 2,5 GHz; y/o equipos de
radio que utilicen técnicas de modulacion de
amplitud en cuadratura (QAM, por sus siglas en
inglés) por encima del nivel 1,024.




Domingo 27 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL 151

9013.20.01 Laseres, excepto los diodos laser. Unicamente: Equipos y componentes disefiados

especialmente o accesorios para los mismos,
disefados especialmente para el desarrollo de
equipos de telecomunicaciones, de transmisién o de
conmutacién que utilicen un laser y tengan
00 | Laseres, excepto los diodos laser. cualquiera de las caracteristicas siguientes:
una longitud de onda de transmisién superior a
1,750 nm; o que utilicen técnicas analdgicas y
tengan un ancho de banda superior a 2,5 GHz.

8527.19.99 Los demés. Unicamente: Equipos de radio que utilicen técnicas
- de modulacion de amplitud en cuadratura (QAM, por
00 | Los demas. sus siglas en inglés) por encima del nivel 1,024
8529.90.99 Las demas.

Filtros de banda pasante de cuarzo,| . .
ceramicos 0 mecanicos, reconocibles como | Unicamente: Componentes para el desarrollo de

03 | concebidos exclusivamente para equipos | cualquiera de equipos de radio que utilicen técnicas
de radiocomunicacion, excepto los filtros | d& modulacion de amplitud en cuadratura por
para equipos receptores de tipo doméstico. | encima del nivel 1,023; y/o accesorios para el

- - desarrollo de cualquiera de equipos de radio que
Las demas partes reconocibles como | tilicen técnicas de modulacion de amplitud en
91 [ concebidas  exclusivamente  para 1o | cyadratura por encima del nivel 1,024.

comprendido en las partidas 85.25 y 85.27.

99 | Las demas.

Categoria 5 parte 2: Seguridad de la informacién.
Parte 2 Seguridad de la informacién
Nota 1; Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2015.
Nota 2: La categoria 5, parte 2, no se aplicara a los productos cuando acomparfien a su usuario para uso personal del usuario.
Nota 3: Nota de criptografia.
5.A.2.,,5.D.2.a.1.,,5.D.2.b. y 5.D.2.c.1. no se aplican a los articulos que cumplan lo siguiente:
a. Articulos que cumplan con lo siguiente:
1. Generalmente disponible para la venta al publico, sin restricciones, en puntos de venta al por menor a través de
cualquiera de los siguientes;
Transacciones de libre venta;
Transacciones por correo;
. Transacciones electrénicas; o
. Transacciones por teléfono
2. Que la funcion de cifrado no pueda ser modificada facilmente por el usuario;
Que estén disefiados para que el usuario los instale sin asistencia ulterior importante del proveedor; y
4. Que, en caso necesario, pueda disponerse de informacion detallada sobre los productos y se facilite, cuando asi lo
solicite, a las autoridades competentes del Estado miembro en el que esté establecido el exportador, con el fin de
verificar el cumplimiento de las condiciones descritas en los puntos 1 a 3 anteriores.
b. Componentes de los equipos informaticos o programas informaticos ejecutables de los articulos existentes descritos en el
parrafo a. de esta Nota, que han sido disefiados para estos articulos existentes, que cumplan lo siguiente:
1. Seguridad de la informacién no es la funcién principal o conjunto de funciones del componente o programa
informatico ejecutable;
2. El componente o programa informatico ejecutable no cambia ninguna funcién criptografica de los articulos existentes,
ni agrega nueva funcién criptografica a los articulos existentes;
3. El conjunto de caracteristicas del componente o del programa informatico ejecutable es fijo y no esta disefiado o
modificado segun las especificaciones del cliente; y
4. Cuando sea necesario, segun lo determinado por la autoridad competente en el pais exportador, los detalles del
componente o programas informaticos ejecutables y los detalles de los productos finales relevantes son accesibles,
se proporcionaran a las autoridades que lo soliciten a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones descritas
anteriormente.
Nota Técnica: A los efectos de la Nota de criptografia, por programa informatico ejecutable se entendera software en forma
ejecutable, a partir de un componente de hardware existente excluidos de 5.A.2. por la Nota de criptografia.
Nota: El programa informético ejecutable no incluye las imégenes binarias completas del software que se ejecuta en un
producto final.
Nota a la Nota de criptografia:
1. Para cumplir con el parrafo a. de la Nota 3, se aplicara lo siguiente:
a. El articulo es de potencial interés para una amplia gama de individuos y empresas; y
b. El precio y la informacién acerca de la funcionalidad principal del articulo estan disponibles antes de la compra sin la
necesidad de consultar al vendedor o proveedor. Una simple investigacién de precios no se considera una consulta.
2.  Para determinar la elegibilidad del parrafo a. de la Nota 3, las autoridades nacionales podran tomar en cuenta
factores relevantes tales como cantidad, precio, habilidades técnicas necesarias, canales de venta existentes,
clientes tipicos, uso tipico o practicas excluyentes del proveedor.

oo oo

w
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5. A. Parte 2 Sistemas, equipos y componentes
Seguridad de la informacidn criptogréafica

Grupo 5.A.2
Sistemas, equipos y componentes destinados a la seguridad de la informacién, segun se indica:

N.B.: Para el sistema global de navegacion por satélite que estén dotados de equipos que
contengan o utilicen el descifrado, véase 7.A.5, y para los programas informaticos y
tecnologia de descifrado conexos, véase 7.D.5. y 7.E.1.

a. Disefiados o modificados para utilizar criptografia para confidencialidad de datos, teniendo un
algoritmo de seguridad descrito, en que la capacidad criptografica sea utilizable, haya sido
activada o pueda activarse por cualquier otro medio que no sea activacion criptografica segura,
segun se indica:

1. Productos cuya funcién principal sea la seguridad de la informacion;

2. Sistemas, equipos y componentes de comunicacion o redes digitales, no
especificados en 5.A.2.a.1.;

3. Computadoras, otros productos cuya funcién principal sea el almacenamiento o el
proceso de informacién y sus componentes, no especificados en 5.A.2.a.1. 0 5.A.2.a.2;;

N.B: Para los sistemas operativos, véase también 5.D.2.a.1. y 5.D.2.c.1.

4. Productos no especificados en 5.A.2.a.1. a 5.A.2.a.3., en los que la criptografia para

la confidencialidad de datos tenga un algoritmo de seguridad descrito y cumpla todos las

caracteristicas siguientes:
a. Soporta una funcién del producto distinta de la principal; y
b. Se realiza mediante equipos o equipo informatico (software) incorporado que,
como producto independiente, estan especificados en la categoria 5, parte 2.

Notas Técnicas:

1. A efectos de 5.A.2.a, criptografia para la confidencialidad de datos, significa
criptografia que emplea técnicas digitales y realiza una funcién criptogréfica distinta
de cualquiera de las siguientes:

a. Autenticacion;

b. Firma digital;

c. Integridad de los datos;

d. No repudio;

e. La gestién de los derechos digitales, incluida la ejecucion de programas

informéticos (software) protegidos contra la copia;

f. Cifrado o descifrado para posibilitar la difusién de programas de entretenimiento

0 programas comerciales generales o la gestién de historiales médicos, o

g. Gestion de claves en apoyo de cualquier funciéon descrita en los parrafos a - f.

2. A efectos de 5.A.2.a, algoritmo de seguridad descrito significa cualquiera de las
definiciones siguientes:

a. Un algoritmo simétrico que utilice una longitud de clave superior a 56 bits, sin

incluir los bits de paridad; o

b. Un algoritmo asimétrico en el que la seguridad del algoritmo se base en

cualquiera de las caracteristicas siguientes:
1. Factorizacién de numeros enteros superiores a 512 bits (por ejemplo, RSA);
2. Computo de logaritmos discretos en un grupo multiplicativo de un campo
finito de tamano superior a 512 bits (por ejemplo, Diffie-Hellman sobre Z/pZ); o
3. Logaritmos discretos en un grupo distinto al mencionado en el apartado b.2
mas de 112 bits (por ejemplo, Diffie-Hellman sobre una curva eliptica).

c. Un algoritmo asimétrico donde la seguridad del algoritmo esta basada en

cualquiera de los siguientes:
1. Vector mas corto o problemas vectoriales mas cercanos asociados con
celosias (por ejemplo, NewHope, Frodo, NTRUEncrypt, Kyber, Titanio);

2. Donde se encuentren isogenias entre curvas elipticas supersingulares, (por
ejemplo, encapsulacion de clave de isogenia supersingular); o

3. Decodificacién de cédigos aleatorios (por ejemplo, McEliece, Niederreiter).

Nota técnica: Un algoritmo descrito en la Nota Técnica 2.c. puede ser referido a
como post-cuantico, cuantico seguro o cuantico resistente.
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Nota 1: Cuando sea necesario, con arreglo a lo establecido por la autoridad

competente del pais del exportador, la informacién detallada sobre los productos
debe hacerse accesible y proporcionarse a la autoridad, cuando esta lo solicite, con
el fin de establecer cualquiera de lo siguiente:

a. Si el producto cumple los criterios de los puntos 5.A.2.a.1. a 5.A.2.a.4; o

b. Si la capacidad criptografica para confidencialidad de datos especificada en

5.A.2.a puede ser usada sin activacion criptografica.
Nota 2: 5.A.2.a. no somete a control ninguno de los siguientes productos o sus
componentes disefiados especialmente para seguridad de la informacién:

a. Tarjetas inteligentes y 'los lectores / escritores de tarjetas inteligentes
de la siguiente manera:

1. Una tarjeta inteligente o un documento personal de lectura
electrénica (por ejemplo, moneda simbdlica, e-pasaporte) que
cumpla con alguno de los siguientes:

a. La capacidad criptografica cumple todo lo siguiente:
1. Esta restringido para su uso en cualquiera de los
siguientes casos:
a. Equipos o sistemas no descritos por 5.A.2.a.1. a
5A.2a4.;
b. Equipos o sistemas que no utilicen criptografia
para la confidencialidad de datos que tengan un
algoritmo de seguridad descrito; o
c. Equipos o sistemas excluidos de 5.A.2.a. por las
letras b.- f. de la presente nota; y
2. No se puede reprogramar para ningtn otro uso; o
b. Que tengan todas las caracteristicas siguientes:
1. Esté disefiado especialmente y limitada para
posibilitar la proteccion de los datos personales
almacenados en ellas;
2. Han sido o pueden ser personalizados para las
transacciones publicas o comerciales o de identificacion
individual, y
3. Cuya capacidad criptografica no sea accesible para el
usuario;
Nota Técnica: Los datos personales incluyen todos los datos
especificos de una determinada persona o entidad, tales como la
cantidad de dinero almacenado y los datos necesarios para la
autenticacion.

2. Los lectores/escritores especialmente disefiados o modificados, y
se limitan, a los productos especificados por a.1. de esta nota;
Nota Técnica: Los lectores/escritores incluyen el equipo que se
comunica con las tarjetas inteligentes o por via electrénica los
documentos legibles a través de una red.
b. Equipo criptogréfico disefiados especialmente y limitado al uso
bancario o a las transacciones monetarias;
Nota Técnica: El término transacciones monetarias que figura en la
Nota d. de 5.A.2 incluye el cobro y la fijacién de tarifas o las
funciones crediticias.
c. Radioteléfonos portatiles o méviles para uso civil (p. €j., para su uso
con sistemas de radiocomunicacién celular comercial civil) que no tengan
la capacidad de transmitir directamente datos cifrados a otros
radioteléfonos o equipos (distintos de los equipos de red de acceso
radioeléctrico (RAN)), ni de pasar datos cifrados a través de un equipo
RAN (p. ej., controladores de red radioeléctrica (RNC) o controladores de
estaciones base (BSC));
d. Equipo de telefonia sin hilos que carezca de la capacidad de cifrado de
extremo a extremo cuando el alcance maximo efectivo de funcionamiento
sin repeticion y sin hilos (es decir, un salto unico y sin relevo entre la
terminal y la base de origen) sea inferior a 400 metros conforme a la
descripcion del fabricante;
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e. Radioteléfonos portatiles o moviles y otros dispositivos inalambricos de
uso civil para clientes, que sélo apliquen normas de cifrado comerciales o
que hayan sido publicadas (salvo en lo que respecta a las funciones
antipirateria, que pueden no estar publicadas) y que cumplan asimismo
las disposiciones de los parrafos a.2. a a.5. de la Nota de criptografia
(Nota 3 de la Categoria 5, Segunda parte), que hayan sido
personalizados para una aplicacién civil especifica con caracteristicas
que no afecten a la funcionalidad criptogréfica de los dispositivos
originales no personalizados;

f. Articulos en los que la funcionalidad de seguridad de la informacion es
limitada a la funcionalidad de red de &area personal inalambrica,
implementando solo normas de cifrado comerciales o que hayan sido
publicadas.

g. Equipos de telecomunicaciones moviles de redes de acceso
radioeléctrico (RAN) disefiados para uso civil, que, ademas, cumplan las
disposiciones de los puntos a.2 a a.4 de la nota de criptografia (nota 3 de
la categoria 5, parte 2), con una potencia de salida de radiofrecuencia
limitada a 0,1 W (20 dBm), o menos, y que permitan 16 o menos usuarios
simultaneos;
h. Enrutadores, conmutadores, puertas de enlaces o relés, cuando la
seguridad de la informacién se limita a las tareas de Operaciones,
Administracion o Mantenimiento (OAM por sus siglas en inglés)
implementando  solamente normas criptograficas  publicadas o
comerciales; o
i. Equipos o servidores informaticos de uso general, en los que la
funcionalidad de seguridad de la informaciéon retna todas las
caracteristicas siguientes:
1. Utiliza sélo criptografia publicada o normas comerciales; y
2. Presenta una de las caracteristicas siguientes:

a. Es parte integrante de una unidad central de procesamiento que

cumple las disposiciones de la nota 3 de la categoria 5— Parte 2;

b. Es parte integrante de un sistema operativo que no sea

especificado en 5.D.2; o

c. Limitado al OAM del equipo.

j. Articulos especialmente disefiados para una aplicacion relacionada con
la industria civil, cumpliendo con las caracteristicas siguientes:

1. Sea cualquiera de los siguientes:
a. Un dispositivo de punto final con capacidad de red que cumple
con cualquiera de los siguientes:
1. La funcionalidad de seguridad de la informacion es
limitada para asegurar datos no arbitrarios o las tareas
de OAM; o
2. El dispositivo estd limitado a una aplicacion
relacionada con la industria civil especifica; o
b. Equipos de red que cumplan todo lo siguiente:
1. Estar especialmente disefiado para comunicarse con
los dispositivos especificados en el parrafo superior
jla;y
2. La funcionalidad de seguridad de la informacién es
limitada a dar soporte a la aplicacion relacionada con la
industria civil, de dispositivos especificados por el
parrafo superior j.1.a., o las tareas de OAM de equipos
de red o de otros articulos especificados por el apartado
j. de esta Nota; y
2. Donde la funcionalidad de seguridad de la informacion solo
implementa estandares criptograficos publicados o comerciales, y
la funcionalidad criptografica no puede ser cambiada facilmente
por el usuario.
Notas Técnicas:
1. Aplicacién relacionada con la industria civil se refiere a la red
relacionada con la industria civil o del consumidor que no sea
seguridad de la informacién, comunicacion digital, redes de
propésito general o informatica.




Domingo 27 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL 155

2. Datos no arbitrarios se refiere a los datos de medicion o
sensores directamente relacionados con la estabilidad, el
rendimiento o la medicion fisica de un sistema (por ejemplo,
temperatura, presién, caudal, masa, volumen, voltaje, ubicacién
fisica, etc.), que no se pueden modificar. por el usuario del
dispositivo
b. Siendo un token de activacion criptografica;
Nota Técnica:
Un token de activacion criptogréfica es un elemento disefiado o modificado para
cualquiera de los siguientes:
1. Convertir, mediante activacion criptografica, un articulo no especificado por la
Categoria 5 - Parte 2 en un producto especificados en 5.A.2.a. o 5.D.2.c.1, y no
liberados por la Nota de Criptografia (Nota 3 de la Categoria 5 — Parte 2), o
2. Habilitar, mediante activacion criptogréafica, una funcionalidad adicional especificada
en 5.A.2.a. de cualquier elemento especificado en la Categoria 5 — Parte 2;
c. Disefiados o modificados para utilizar o realizar criptografia cuantica;
Nota Técnica
La criptografia cuantica también se conoce como Distribucion Cuéantica de Claves
(QKD, por sus siglas en inglés).
d. Disefiados o modificados para utilizar técnicas criptograéficas a fin de generar cédigos
canalizadores, codigos de codificacion o coédigos de identificacion de red, para los sistemas que
usen técnicas de modulacién banda ultra ancha y que tengan cualquiera de las caracteristicas
siguientes:
1. Ancho de banda superior a 500 MHz; o
2. Un ancho de banda fraccionario del 20% o mas;
e. Disefiados o modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin de generar el cédigo de
ensanchamiento para sistemas de espectro ensanchado, no especificado en el apartado 5.A.2.d,
incluyendo el cédigo de salto para los sistemas de salto de frecuencia.

Fraccién
Arancelaria/NICO

Descripcién Acotacion

8471.30.01

Maquinas automaticas para tratamiento | Unicamente: Sistemas, equipos y componentes
0 procesamiento de datos, portatiles, de | destinados a la seguridad de la informacion, segin
peso inferior o igual a 10 kg, que estén [ se indica: disefiados o modificados para utilizar
constituidas, al menos, por una unidad | criptografia para confidencialidad de datos, teniendo
central de proceso, un teclado y un [un algoritmo de seguridad descrito, en que la
visualizador. capacidad criptografica sea utilizable, haya sido

01

Tableta electronica ("Tablets"). activada o pueda ser activada mediante activacion

99

criptografica que no utilice un mecanismo seguro,
segun se indica: Productos cuya funcién principal
sea la seguridad de la informacion; sistemas,
equipos y componentes de comunicacion o redes
digitales, no especificados en 5.A.2.a.1,;
computadoras, otros productos cuya funcién
principal sea el almacenamiento o el proceso de
informacion y sus componentes, no especificados
en 5.A2a1. o 5A.2a2; ylo productos no
especificados en 5.A.2.a.1. a 5.A.2.a.3., en los que
la criptografia para la confidencialidad de datos
tenga un algoritmo de seguridad descrito y cumpla
todos las caracteristicas siguientes: soporte una
funcién del producto distinta de la principal; y que
realice mediante equipos o equipo informatico
(software) incorporado que, como producto
independiente, estan especificados en la categoria
5, parte 2; o disefiados o modificados para utilizar o
realizar criptografia cuantica; o disefiados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar cdédigos canalizadores, codigos de
codificacion o codigos de identificacion de red, para
los sistemas que usen técnicas de modulacién
banda ultra ancha y que tengan un ancho de banda
superior a 500 MHz; o un ancho de banda
fraccionario del 20% o mas; o diseflados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar el coédigo de ensanchamiento para
sistemas de espectro ensanchado, no especificado
en el apartado 5.A.2.d, incluyendo el cédigo de salto
para los sistemas de salto de frecuencia.

Las demas.
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8471.41.01

Que incluyan en la misma envoltura, al
menos, una unidad central de proceso y,
aunque estén combinadas, una unidad
de entrada y una de salida.

00

Que incluyan en la misma envoltura, al
menos, una unidad central de proceso vy,
aunque estén combinadas, una unidad de
entrada y una de salida.

Unicamente: Sistemas, equipos y componentes
destinados a la seguridad de la informacion, segun
se indica: disefiados o modificados para utilizar
criptografia para confidencialidad de datos, teniendo
un algoritmo de seguridad descrito, en que la
capacidad criptografica sea utilizable, haya sido
activada o pueda ser activada mediante activacién
criptografica que no utilice un mecanismo seguro,
segun se indica: Productos cuya funcién principal
sea la seguridad de la informacion; sistemas,
equipos y componentes de comunicaciéon o redes
digitales, no especificados en 5.A.2.a.1;
computadoras, otros productos cuya funcién
principal sea el almacenamiento o el proceso de
informaciéon y sus componentes, no especificados
en 5A2a.1. o 5A2a2; ylo productos no
especificados en 5.A.2.a.1. a 5.A.2.a.3., en los que
la criptografia para la confidencialidad de datos
tenga un algoritmo de seguridad descrito y cumpla
todos las caracteristicas siguientes: soporte una
funcién del producto distinta de la principal; y que
realice mediante equipos o equipo informatico
(software) incorporado que, como producto
independiente, estan especificados en la categoria
5, parte 2; o disefiados o modificados para utilizar o
realizar criptografia cuantica; o disefiados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar cédigos canalizadores, cddigos de
cadificacion o codigos de identificacion de red, para
los sistemas que usen técnicas de modulaciéon
banda ultra ancha y que tengan un ancho de banda
superior a 500 MHz; o un ancho de banda
fraccionario del 20% o mas; o diseflados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar el coédigo de ensanchamiento para
sistemas de espectro ensanchado, no especificado
en el apartado 5.A.2.d, incluyendo el cédigo de salto
para los sistemas de salto de frecuencia.

8471.49.01

Las demas presentadas en forma de
sistemas.

00

Las demas presentadas en forma de
sistemas.

Unicamente: Sistemas, equipos y componentes
destinados a la seguridad de la informacion, segun
se indica: disefiados o modificados para utilizar
criptografia para confidencialidad de datos, teniendo
un algoritmo de seguridad descrito, en que la
capacidad criptografica sea utilizable, haya sido
activada o pueda ser activada mediante activacion
criptografica que no utilice un mecanismo seguro,
segun se indica: Productos cuya funcion principal
sea la seguridad de la informacion; sistemas,
equipos y componentes de comunicacion o redes
digitales, no especificados en 5.A2.a.1;
computadoras, otros productos cuya funcién
principal sea el almacenamiento o el proceso de
informaciéon y sus componentes, no especificados
en 5A2a.1. o 5A2a2; ylo productos no
especificados en 5.A.2.a.1. a 5.A.2.a.3., en los que
la criptografia para la confidencialidad de datos
tenga un algoritmo de seguridad descrito y cumpla
todos las caracteristicas siguientes: soporte una
funciéon del producto distinta de la principal; y que
realice mediante equipos o equipo informatico
(software) incorporado que, como producto
independiente, estan especificados en la categoria
5, parte 2; o disefiados o modificados para utilizar o
realizar criptografia cuantica; o disefiados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar cdédigos canalizadores, codigos de
codificacion o codigos de identificacion de red, para
los sistemas que usen técnicas de modulacién
banda ultra ancha y que tengan un ancho de banda
superior a 500 MHz; o un ancho de banda
fraccionario del 20% o mas; o disefiados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar el codigo de ensanchamiento para
sistemas de espectro ensanchado, no especificado
en el apartado 5.A.2.d, incluyendo el cédigo de salto
para los sistemas de salto de frecuencia.
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8471.50.01

Unidades de proceso, excepto las de las
subpartidas 8471.41 u 8471.49, aunque
incluyan en la misma envoltura uno o
dos de los tipos siguientes de unidades:
unidad de memoria, unidad de entrada y
unidad de salida.

00

Unidades de proceso, excepto las de las
subpartidas 8471.41 u 8471.49, aunque
incluyan en la misma envoltura uno o dos
de los tipos siguientes de unidades: unidad
de memoria, unidad de entrada y unidad de
salida.

Unicamente: Sistemas, equipos y componentes
destinados a la seguridad de la informacion, segun
se indica: disefiados o modificados para utilizar
criptografia para confidencialidad de datos, teniendo
un algoritmo de seguridad descrito, en que la
capacidad criptografica sea utilizable, haya sido
activada o pueda ser activada mediante activaciéon
criptografica que no utilice un mecanismo seguro,
segun se indica: Productos cuya funcién principal
sea la seguridad de la informacion; sistemas,
equipos y componentes de comunicaciéon o redes
digitales, no especificados en 5.A.2.a.1;
computadoras, otros productos cuya funcién
principal sea el almacenamiento o el proceso de
informaciéon y sus componentes, no especificados
en 5A2a.1. o 5A2a2; ylo productos no
especificados en 5.A.2.a.1. a 5.A.2.a.3., en los que
la criptografia para la confidencialidad de datos
tenga un algoritmo de seguridad descrito y cumpla
todos las caracteristicas siguientes: soporte una
funcién del producto distinta de la principal; y que
realice mediante equipos o equipo informatico
(software) incorporado que, como producto
independiente, estan especificados en la categoria
5, parte 2; o disefiados o modificados para utilizar o
realizar criptografia cuantica; o disefiados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar cédigos canalizadores, cddigos de
codificacion o codigos de identificacion de red, para
los sistemas que usen técnicas de modulaciéon
banda ultra ancha y que tengan un ancho de banda
superior a 500 MHz; o un ancho de banda
fraccionario del 20% o mas; o diseflados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar el coédigo de ensanchamiento para
sistemas de espectro ensanchado, no especificado
en el apartado 5.A.2.d, incluyendo el cédigo de salto
para los sistemas de salto de frecuencia.

8471.60.04

Unidades de entrada o salida, aunque
incluyan unidades de memoria en la
misma envoltura.

01

Periféricas, para efectuar operaciones
bancarias, incluso con una o mas cajas de
seguridad.

02

Unidades combinadas de entrada/salida.

03

Lectores épticos (scanners) y dispositivos
lectores de tinta magnética.

99

Los demas.

Unicamente: Sistemas, equipos y componentes
destinados a la seguridad de la informacion, segun
se indica: disefiados o modificados para utilizar
criptografia para confidencialidad de datos, teniendo
un algoritmo de seguridad descrito, en que la
capacidad criptografica sea utilizable, haya sido
activada o pueda ser activada mediante activacion
criptografica que no utilice un mecanismo seguro,
segun se indica: Productos cuya funcién principal
sea la seguridad de la informacion; sistemas,
equipos y componentes de comunicacion o redes
digitales, no especificados en 5.A2.a.1;
computadoras, otros productos cuya funcién
principal sea el almacenamiento o el proceso de
informaciéon y sus componentes, no especificados
en 5A2a.1. o 5A2a2; ylo productos no
especificados en 5.A.2.a.1. a 5.A.2.a.3., en los que
la criptografia para la confidencialidad de datos
tenga un algoritmo de seguridad descrito y cumpla
todos las caracteristicas siguientes: soporte una
funciéon del producto distinta de la principal; y que
realice mediante equipos o equipo informatico
(software) incorporado que, como producto
independiente, estan especificados en la categoria
5, parte 2; o disefiados o modificados para utilizar o
realizar criptografia cuantica; o disefiados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar cédigos canalizadores, codigos de
codificacion o codigos de identificacion de red, para
los sistemas que usen técnicas de modulacién
banda ultra ancha y que tengan un ancho de banda
superior a 500 MHz; o un ancho de banda
fraccionario del 20% o mas; o disefiados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar el codigo de ensanchamiento para
sistemas de espectro ensanchado, no especificado
en el apartado 5.A.2.d, incluyendo el cédigo de salto
para los sistemas de salto de frecuencia.
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Unicamente: Sistemas, equipos y componentes
destinados a la seguridad de la informacion, segun
se indica: disefiados o modificados para utilizar
criptografia para confidencialidad de datos, teniendo
un algoritmo de seguridad descrito, en que la
capacidad criptografica sea utilizable, haya sido
activada o pueda ser activada mediante activacion
criptografica que no utilice un mecanismo seguro,
segun se indica: Productos cuya funcién principal
sea la seguridad de la informacion; sistemas,
equipos y componentes de comunicacion o redes
digitales, no especificados en 5.A2.a.1;
computadoras, otros productos cuya funcién
principal sea el almacenamiento o el proceso de
informaciéon y sus componentes, no especificados
en 5A2a.1. o 5A2a2; ylo productos no
especificados en 5.A.2.a.1. a 5.A.2.a.3., en los que
la criptografia para la confidencialidad de datos
tenga un algoritmo de seguridad descrito y cumpla
todos las caracteristicas siguientes: soporte una
funciéon del producto distinta de la principal; y que
realice mediante equipos o equipo informatico
(software) incorporado que, como producto
independiente, estan especificados en la categoria
5, parte 2; o disefiados o modificados para utilizar o
realizar criptografia cuantica; o disefiados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar cédigos canalizadores, cddigos de
cadificacion o codigos de identificacion de red, para
los sistemas que usen técnicas de modulaciéon
banda ultra ancha y que tengan un ancho de banda
superior a 500 MHz; o un ancho de banda
fraccionario del 20% o mas; o disefados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar el codigo de ensanchamiento para
sistemas de espectro ensanchado, no especificado
en el apartado 5.A.2.d, incluyendo el cédigo de salto
para los sistemas de salto de frecuencia.
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8471.70.01 Unidades de memoria.
00 | Unidades de memoria.
Las deméas unidades de maquinas
8471.80.04 automaéticas para  tratamiento o]

procesamiento de datos.

01

Reconocibles como concebidas
exclusivamente para su incorporacion fisica
en maquinas automaticas de tratamiento o
procesamiento de datos.

02

Unidades de control o adaptadores.

03

Maquinas para transferir datos codificados
de un soporte a otro (Reproductoras o
multiplicadoras).

99

Los demas.

Unicamente: Sistemas, equipos y componentes
destinados a la seguridad de la informacion, segun
se indica: disefiados o modificados para utilizar
criptografia para confidencialidad de datos, teniendo
un algoritmo de seguridad descrito, en que la
capacidad criptografica sea utilizable, haya sido
activada o pueda ser activada mediante activaciéon
criptografica que no utilice un mecanismo seguro,
segun se indica: Productos cuya funcién principal
sea la seguridad de la informacién; sistemas,
equipos y componentes de comunicaciéon o redes
digitales, no especificados en 5.A.2.a.1,;
computadoras, otros productos cuya funcién
principal sea el almacenamiento o el proceso de
informacion y sus componentes, no especificados
en 5A2a.1. o 5A2a2; ylo productos no
especificados en 5.A.2.a.1. a 5.A.2.a.3., en los que
la criptografia para la confidencialidad de datos
tenga un algoritmo de seguridad descrito y cumpla
todos las caracteristicas siguientes: soporte una
funcién del producto distinta de la principal; y que
realice mediante equipos o equipo informatico
(software) incorporado que, como producto
independiente, estan especificados en la categoria
5, parte 2; o disefiados o modificados para utilizar o
realizar criptografia cuantica; o disefiados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar cdédigos canalizadores, codigos de
codificacion o codigos de identificacion de red, para
los sistemas que usen técnicas de modulacién
banda ultra ancha y que tengan un ancho de banda
superior a 500 MHz; o un ancho de banda
fraccionario del 20% o mas; o disefnados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar el coédigo de ensanchamiento para
sistemas de espectro ensanchado, no especificado
en el apartado 5.A.2.d, incluyendo el cédigo de salto
para los sistemas de salto de frecuencia.
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Unicamente: Sistemas, equipos y componentes
destinados a la seguridad de la informacion, segun
se indica: disefiados o modificados para utilizar
criptografia para confidencialidad de datos, teniendo
un algoritmo de seguridad descrito, en que la
capacidad criptografica sea utilizable, haya sido
activada o pueda ser activada mediante activaciéon
criptografica que no utilice un mecanismo seguro,
segun se indica: Productos cuya funcién principal
sea la seguridad de la informacion; sistemas,
equipos y componentes de comunicaciéon o redes
digitales, no especificados en 5.A.2.a.1;
computadoras, otros productos cuya funcién
principal sea el almacenamiento o el proceso de
informaciéon y sus componentes, no especificados
en 5A2a.1. o 5A2a2; ylo productos no
especificados en 5.A.2.a.1. a 5.A.2.a.3., en los que
la criptografia para la confidencialidad de datos
tenga un algoritmo de seguridad descrito y cumpla
todos las caracteristicas siguientes: soporte una
funcién del producto distinta de la principal; y que
realice mediante equipos o equipo informatico
(software) incorporado que, como producto
independiente, estan especificados en la categoria
5, parte 2; o disefiados o modificados para utilizar o
realizar criptografia cuantica; o disefiados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar cdédigos canalizadores, cddigos de
cadificacion o codigos de identificacion de red, para
los sistemas que usen técnicas de modulaciéon
banda ultra ancha y que tengan un ancho de banda
superior a 500 MHz; o un ancho de banda
fraccionario del 20% o mas; o diseflados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar el coédigo de ensanchamiento para
sistemas de espectro ensanchado, no especificado
en el apartado 5.A.2.d, incluyendo el cédigo de salto
para los sistemas de salto de frecuencia.

8471.90.99 Los demas.
00 | Los demas.
8473.30.04 Partes y accesorios de méaquinas de la

partida 84.71.

01

Circuitos modulares.

02

Partes y accesorios, incluso las placas
frontales y los dispositivos de ajuste o
seguridad, reconocibles como concebidas
exclusivamente para circuitos modulares.

99

Los demas.

Unicamente: Sistemas, equipos y componentes
destinados a la seguridad de la informacion, segun
se indica: disefiados o modificados para utilizar
criptografia para confidencialidad de datos, teniendo
un algoritmo de seguridad descrito, en que la
capacidad criptografica sea utilizable, haya sido
activada o pueda ser activada mediante activacion
criptografica que no utilice un mecanismo seguro,
segun se indica: Productos cuya funcion principal
sea la seguridad de la informacion; sistemas,
equipos y componentes de comunicacion o redes
digitales, no especificados en 5.A2.a.1;
computadoras, otros productos cuya funcién
principal sea el almacenamiento o el proceso de
informaciéon y sus componentes, no especificados
en 5A2a.1. o 5A2a2; ylo productos no
especificados en 5.A.2.a.1. a 5.A.2.a.3., en los que
la criptografia para la confidencialidad de datos
tenga un algoritmo de seguridad descrito y cumpla
todos las caracteristicas siguientes: soporte una
funciéon del producto distinta de la principal; y que
realice mediante equipos o equipo informatico
(software) incorporado que, como producto
independiente, estan especificados en la categoria
5, parte 2; o disefiados o modificados para utilizar o
realizar criptografia cuantica; o disefiados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar cdédigos canalizadores, codigos de
codificacion o codigos de identificacion de red, para
los sistemas que usen técnicas de modulacién
banda ultra ancha y que tengan un ancho de banda
superior a 500 MHz; o un ancho de banda
fraccionario del 20% o mas; o disefiados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar el codigo de ensanchamiento para
sistemas de espectro ensanchado, no especificado
en el apartado 5.A.2.d, incluyendo el cédigo de salto
para los sistemas de salto de frecuencia.
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8517.11.01

Teléfonos de auricular
combinado con micréfono.

inalambrico

00

Teléfonos de auricular
combinado con micréfono.

inalambrico

Unicamente:  Sistemas, equipos, conjuntos
electronicos especificos para aplicaciones
determinadas, modulos y circuitos integrados
destinados a la seguridad de la informacion:
disefiados o modificados para utilizar criptografia
para confidencialidad de datos, teniendo un
algoritmo de seguridad descrito, en que la
capacidad criptografica sea utilizable, haya sido
activada o pueda ser activada mediante activacion
criptografica que no utilice un mecanismo seguro,
segun se indica: Productos cuya funcién principal
sea la seguridad de la informacion; sistemas,
equipos y componentes de comunicaciéon o redes
digitales, no especificados en 5.A2a.1;
computadoras, otros productos cuya funcién
principal sea el almacenamiento o el proceso de
informaciéon y sus componentes, no especificados
en 5A2a.1. o 5A2a2; ylo productos no
especificados en 5.A.2.a.1. a 5.A.2.a.3,, en los que
la criptografia para la confidencialidad de datos
tenga un algoritmo de seguridad descrito y cumpla
todos las caracteristicas siguientes: soporte una
funcién del producto distinta de la principal; y que
realice mediante equipos o equipo informatico
(software) incorporado que, como producto
independiente, estan especificados en la categoria
5, parte 2; o disefiados o modificados para utilizar o
realizar criptografia cuantica; o disefiados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar cdédigos canalizadores, codigos de
codificacion o codigos de identificacion de red, para
los sistemas que usen técnicas de modulacién
banda ultra ancha y que tengan un ancho de banda
superior a 500 MHz; o un ancho de banda
fraccionario del 20% o mas; o disefnados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar el codigo de ensanchamiento para
sistemas de espectro ensanchado, no especificado
en el apartado 5.A.2.d, incluyendo el cédigo de salto
para los sistemas de salto de frecuencia; excepto:
radioteléfonos portatiles o moviles para uso civil (p.
€j., para su uso con sistemas de radiocomunicacién
celular comercial civil) que no tengan la capacidad
de transmitir directamente datos cifrados a otros
radioteléfonos o equipos (distintos de los equipos de
red de acceso radioeléctrico (RAN)), ni de pasar
datos cifrados a través de un equipo RAN (p. e€j.,
controladores de red radioeléctrica (RNC) o
controladores de estaciones base (BSC)); equipo de
telefonia sin hilos que carezca de la capacidad de
cifrado de extremo a extremo cuando el alcance
maximo efectivo de funcionamiento sin repeticion y
sin hilos (es decir, un salto unico y sin relevo entre la
terminal y la base de origen) sea inferior a 400
metros conforme a la descripcién del fabricante; o
radioteléfonos portatles o moviles y otros
dispositivos inalambricos de uso civil para clientes,
que solo apliqguen normas de cifrado comerciales o
que hayan sido publicadas (salvo en lo que respecta
a las funciones antipirateria, que pueden no estar
publicadas) y que cumplan asimismo las
disposiciones de las letras b. a d. de la Nota de
criptografia (Nota 3 de la Categoria 5, Segunda
parte), que hayan sido personalizados para una
aplicacion civil especifica con caracteristicas que no
afecten a la funcionalidad criptografica de los
dispositivos originales no personalizados.
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8517.12.02

Teléfonos moéviles (celulares) y los de
otras redes inalambricas.

99

Los demas.

Unicamente:  Sistemas, equipos, conjuntos
electrénicos especificos para aplicaciones
determinadas, mddulos y circuitos integrados
destinados a la seguridad de la informacion:
disefiados o modificados para utilizar criptografia
para confidencialidad de datos, teniendo un
algoritmo de seguridad descrito, en que la
capacidad criptografica sea utilizable, haya sido
activada o pueda ser activada mediante activacion
criptografica que no utilice un mecanismo seguro,
segun se indica: Productos cuya funcién principal
sea la seguridad de la informacion; sistemas,
equipos y componentes de comunicacion o redes
digitales, no especificados en 5.A.2.a.1,;
computadoras, otros productos cuya funcién
principal sea el almacenamiento o el proceso de
informacion y sus componentes, no especificados
en 5A2a.1. o 5A2a2; ylo productos no
especificados en 5.A.2.a.1. a 5.A.2.a.3., en los que
la criptografia para la confidencialidad de datos
tenga un algoritmo de seguridad descrito y cumpla
todos las caracteristicas siguientes: soporte una
funcién del producto distinta de la principal; y que
realice mediante equipos o equipo informatico
(software) incorporado que, como producto
independiente, estan especificados en la categoria
5, parte 2; o disefiados o modificados para utilizar o
realizar criptografia cuantica; o disefiados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar cédigos canalizadores, codigos de
codificacion o codigos de identificacion de red, para
los sistemas que usen técnicas de modulaciéon
banda ultra ancha y que tengan un ancho de banda
superior a 500 MHz; o un ancho de banda
fraccionario del 20% o mas; o diseflados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar el codigo de ensanchamiento para
sistemas de espectro ensanchado, no especificado
en el apartado 5.A.2.d, incluyendo el cédigo de salto
para los sistemas de salto de frecuencia; excepto:
radioteléfonos portatiles o moviles para uso civil
(p. €., para su uso con sistemas de
radiocomunicacién celular comercial civil) que no
tengan la capacidad de transmitir directamente
datos cifrados a otros radioteléfonos o equipos
(distintos de los equipos de red de acceso
radioeléctrico (RAN)), ni de pasar datos cifrados a
través de un equipo RAN (p. €j., controladores de
red radioeléctrica (RNC) o controladores de
estaciones base (BSC)); equipo de telefonia sin
hilos que carezca de la capacidad de cifrado de
extremo a extremo cuando el alcance maximo
efectivo de funcionamiento sin repeticion y sin hilos
(es decir, un salto Unico y sin relevo entre la terminal
y la base de origen) sea inferior a 400 metros
conforme a la descripciéon del fabricante; o
radioteléfonos portatles o moviles y otros
dispositivos inalambricos de uso civil para clientes,
que solo apliquen normas de cifrado comerciales o
que hayan sido publicadas (salvo en lo que respecta
a las funciones antipirateria, que pueden no estar
publicadas) y que cumplan asimismo las
disposiciones de las letras b. a d. de la Nota de
criptografia (Nota 3 de la Categoria 5, Segunda
parte), que hayan sido personalizados para una
aplicacion civil especifica con caracteristicas que no
afecten a la funcionalidad criptografica de los
dispositivos originales no personalizados.
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8517.18.99

Los demas.

99

Los demas.

Unicamente:  Sistemas, equipos, conjuntos
electrénicos especificos para aplicaciones
determinadas, mddulos y circuitos integrados
destinados a la seguridad de la informacion:
disefiados o modificados para utilizar criptografia
para confidencialidad de datos, teniendo un
algoritmo de seguridad descrito, en que la
capacidad criptografica sea utilizable, haya sido
activada o pueda ser activada mediante activacion
criptografica que no utilice un mecanismo seguro,
segun se indica: Productos cuya funcién principal
sea la seguridad de la informacion; sistemas,
equipos y componentes de comunicacion o redes
digitales, no especificados en 5.A.2.a1,;
computadoras, otros productos cuya funcién
principal sea el almacenamiento o el proceso de
informaciéon y sus componentes, no especificados
en 5A2a.1. o 5A2a2; ylo productos no
especificados en 5.A.2.a.1. a 5.A.2.a.3., en los que
la criptografia para la confidencialidad de datos
tenga un algoritmo de seguridad descrito y cumpla
todos las caracteristicas siguientes: soporte una
funcién del producto distinta de la principal; y que
realice mediante equipos o equipo informatico
(software) incorporado que, como producto
independiente, estan especificados en la categoria
5, parte 2; o disefiados o modificados para utilizar o
realizar criptografia cuantica; o disefiados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar cédigos canalizadores, codigos de
codificacion o codigos de identificacion de red, para
los sistemas que usen técnicas de modulaciéon
banda ultra ancha y que tengan un ancho de banda
superior a 500 MHz; o un ancho de banda
fraccionario del 20% o mas; o diseflados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar el codigo de ensanchamiento para
sistemas de espectro ensanchado, no especificado
en el apartado 5.A.2.d, incluyendo el cédigo de salto
para los sistemas de salto de frecuencia; excepto:
radioteléfonos portatiles o moviles para uso civil
(p. €., para su uso con sistemas de
radiocomunicacién celular comercial civil) que no
tengan la capacidad de transmitir directamente
datos cifrados a otros radioteléfonos o equipos
(distintos de los equipos de red de acceso
radioeléctrico (RAN)), ni de pasar datos cifrados a
través de un equipo RAN (p. €j., controladores de
red radioeléctrica (RNC) o controladores de
estaciones base (BSC)); equipo de telefonia sin
hilos que carezca de la capacidad de cifrado de
extremo a extremo cuando el alcance maximo
efectivo de funcionamiento sin repeticion y sin hilos
(es decir, un salto Unico y sin relevo entre la terminal
y la base de origen) sea inferior a 400 metros
conforme a la descripciéon del fabricante; o
radioteléfonos portatles o moviles y otros
dispositivos inalambricos de uso civil para clientes,
que solo apliquen normas de cifrado comerciales o
que hayan sido publicadas (salvo en lo que respecta
a las funciones antipirateria, que pueden no estar
publicadas) y que cumplan asimismo las
disposiciones de las letras b. a d. de la Nota de
criptografia (Nota 3 de la Categoria 5, Segunda
parte), que hayan sido personalizados para una
aplicacion civil especifica con caracteristicas que no
afecten a la funcionalidad criptografica de los
dispositivos originales no personalizados.
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8517.61.01

Estaciones base.

00

Estaciones base.

Unicamente:  Sistemas, equipos, conjuntos
electrénicos especificos para aplicaciones
determinadas, mddulos y circuitos integrados
destinados a la seguridad de la informacion:
disefiados o modificados para utilizar criptografia
para confidencialidad de datos, teniendo un
algoritmo de seguridad descrito, en que la
capacidad criptografica sea utilizable, haya sido
activada o pueda ser activada mediante activacion
criptografica que no utilice un mecanismo seguro,
segun se indica: Productos cuya funcién principal
sea la seguridad de la informacion; sistemas,
equipos y componentes de comunicacion o redes
digitales, no especificados en 5.A.2.a1,;
computadoras, otros productos cuya funcién
principal sea el almacenamiento o el proceso de
informaciéon y sus componentes, no especificados
en 5A2a.1. o 5A2a2; ylo productos no
especificados en 5.A.2.a.1. a 5.A.2.a.3., en los que
la criptografia para la confidencialidad de datos
tenga un algoritmo de seguridad descrito y cumpla
todos las caracteristicas siguientes: soporte una
funcién del producto distinta de la principal; y que
realice mediante equipos o equipo informatico
(software) incorporado que, como producto
independiente, estan especificados en la categoria
5, parte 2; o disefiados o modificados para utilizar o
realizar criptografia cuantica; o disefiados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar cédigos canalizadores, codigos de
codificacion o codigos de identificacion de red, para
los sistemas que usen técnicas de modulaciéon
banda ultra ancha y que tengan un ancho de banda
superior a 500 MHz; o un ancho de banda
fraccionario del 20% o mas; o diseflados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar el codigo de ensanchamiento para
sistemas de espectro ensanchado, no especificado
en el apartado 5.A.2.d, incluyendo el cédigo de salto
para los sistemas de salto de frecuencia; excepto:
radioteléfonos portatiles o moviles para uso civil
(p. €., para su uso con sistemas de
radiocomunicacién celular comercial civil) que no
tengan la capacidad de transmitir directamente
datos cifrados a otros radioteléfonos o equipos
(distintos de los equipos de red de acceso
radioeléctrico (RAN)), ni de pasar datos cifrados a
través de un equipo RAN (p. €j., controladores de
red radioeléctrica (RNC) o controladores de
estaciones base (BSC)); equipo de telefonia sin
hilos que carezca de la capacidad de cifrado de
extremo a extremo cuando el alcance maximo
efectivo de funcionamiento sin repeticion y sin hilos
(es decir, un salto Unico y sin relevo entre la terminal
y la base de origen) sea inferior a 400 metros
conforme a la descripciéon del fabricante; o
radioteléfonos portatles o moviles y otros
dispositivos inalambricos de uso civil para clientes,
que solo apliquen normas de cifrado comerciales o
que hayan sido publicadas (salvo en lo que respecta
a las funciones antipirateria, que pueden no estar
publicadas) y que cumplan asimismo las
disposiciones de las letras b. a d. de la Nota de
criptografia (Nota 3 de la Categoria 5, Segunda
parte), que hayan sido personalizados para una
aplicacion civil especifica con caracteristicas que no
afecten a la funcionalidad criptografica de los
dispositivos originales no personalizados.
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Aparatos para la recepcién, conversién, | Unicamente:  Sistemas,  equipos,  conjuntos
emision y transmision o regeneracion de | electronicos especificos para aplicaciones

8517.62.17 voz, imagen u otros datos, incluidos los | determinadas, modulos y circuitos integrados

de conmutacién y encaminamiento
("switching and routing apparatus").

01

Aparatos de redes de area local ("LAN").

02

Unidades de control o adaptadores, excepto
lo comprendido en el numero de
identificacion comercial 8517.62.17.01.

04

Multiplicadores de salida digital o analdgica
de modems, repetidores digitales de
interconexion o conmutadores de interfaz,
para intercambio de informacion entre
computadoras y equipos terminales de
teleproceso.

05

Modems, reconocibles como concebidos
exclusivamente para lo comprendido en la
partida 84.71.

91

Los demas modems.

99

Los demas.

destinados a la seguridad de la informacion:
disefiados o modificados para utilizar criptografia
para confidencialidad de datos, teniendo un
algoritmo de seguridad descrito, en que la
capacidad criptografica sea utilizable, haya sido
activada o pueda ser activada mediante activacion
criptografica que no utilice un mecanismo seguro,
segun se indica: Productos cuya funcién principal
sea la seguridad de la informacion; sistemas,
equipos y componentes de comunicacion o redes
digitales, no especificados en 5.A.2.a.1,;
computadoras, otros productos cuya funcién
principal sea el almacenamiento o el proceso de
informaciéon y sus componentes, no especificados
en 5.A2a1. o 5A.2a.2; ylo productos no
especificados en 5.A.2.a.1. a 5.A.2.a.3., en los que
la criptografia para la confidencialidad de datos
tenga un algoritmo de seguridad descrito y cumpla
todos las caracteristicas siguientes: soporte una
funcién del producto distinta de la principal; y que
realice mediante equipos o equipo informatico
(software) incorporado que, como producto
independiente, estan especificados en la categoria
5, parte 2; o disefiados o modificados para utilizar o
realizar criptografia cuantica; o disefiados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar cdédigos canalizadores, codigos de
cadificacion o codigos de identificacion de red, para
los sistemas que usen técnicas de modulacién
banda ultra ancha y que tengan un ancho de banda
superior a 500 MHz; o un ancho de banda
fraccionario del 20% o mas; o disefados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar el codigo de ensanchamiento para
sistemas de espectro ensanchado, no especificado
en el apartado 5.A.2.d, incluyendo el cédigo de salto
para los sistemas de salto de frecuencia; excepto:
radioteléfonos portatiles o moviles para uso civil (p.
ej., para su uso con sistemas de radiocomunicaciéon
celular comercial civil) que no tengan la capacidad
de transmitir directamente datos cifrados a otros
radioteléfonos o equipos (distintos de los equipos de
red de acceso radioeléctrico (RAN)), ni de pasar
datos cifrados a través de un equipo RAN (p. e€j.,
controladores de red radioeléctrica (RNC) o
controladores de estaciones base (BSC)); equipo de
telefonia sin hilos que carezca de la capacidad de
cifrado de extremo a extremo cuando el alcance
maximo efectivo de funcionamiento sin repeticion y
sin hilos (es decir, un salto Unico y sin relevo entre la
terminal y la base de origen) sea inferior a 400
metros conforme a la descripciéon del fabricante; o
radioteléfonos portatiles o moviles y otros
dispositivos inalambricos de uso civil para clientes,
que sdlo apliquen normas de cifrado comerciales o
que hayan sido publicadas (salvo en lo que respecta
a las funciones antipirateria, que pueden no estar
publicadas) y que cumplan asimismo las
disposiciones de las letras b. a d. de la Nota de
criptografia (Nota 3 de la Categoria 5, Segunda
parte), que hayan sido personalizados para una
aplicacion civil especifica con caracteristicas que no
afecten a la funcionalidad criptografica de los
dispositivos originales no personalizados.
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8517.69.99 Los demas. Unicamente:  Sistemas, equipos, conjuntos
electronicos especificos para aplicaciones

03

Sistemas de intercomunicacion para
transmision y  recepciéon de  voz,
compuestos por al menos: un microteléfono
(altavoz y microfono), y un teclado, o un
altavoz, un micréfono y un teclado.

04

Sistema de telepresencia compuesto al
menos por: pantalla(s), micréfono(s),
altavoces, camara(s).

99

Los demas.

determinadas, modulos y circuitos integrados
destinados a la seguridad de la informacion:
disefiados o modificados para utilizar criptografia
para confidencialidad de datos, teniendo un
algoritmo de seguridad descrito, en que la
capacidad criptografica sea utilizable, haya sido
activada o pueda ser activada mediante activaciéon
criptografica que no utilice un mecanismo seguro,
segun se indica: Productos cuya funcién principal
sea la seguridad de la informacion; sistemas,
equipos y componentes de comunicacion o redes
digitales, no especificados en 5.A.2.a.1,;
computadoras, otros productos cuya funcién
principal sea el almacenamiento o el proceso de
informaciéon y sus componentes, no especificados
en 5A2a1. o 5A.2a.2; ylo productos no
especificados en 5.A.2.a.1. a 5.A.2.a.3., en los que
la criptografia para la confidencialidad de datos
tenga un algoritmo de seguridad descrito y cumpla
todos las caracteristicas siguientes: soporte una
funcion del producto distinta de la principal; y que
realice mediante equipos o equipo informatico
(software) incorporado que, como producto
independiente, estan especificados en la categoria
5, parte 2; o disefiados o modificados para utilizar o
realizar criptografia cuantica; o disefiados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar cdédigos canalizadores, codigos de
codificacion o codigos de identificacion de red, para
los sistemas que usen técnicas de modulacién
banda ultra ancha y que tengan un ancho de banda
superior a 500 MHz; o un ancho de banda
fraccionario del 20% o mas; o disefnados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar el codigo de ensanchamiento para
sistemas de espectro ensanchado, no especificado
en el apartado 5.A.2.d, incluyendo el cédigo de salto
para los sistemas de salto de frecuencia; excepto:
radioteléfonos portatiles o moviles para uso civil (p.
ej., para su uso con sistemas de radiocomunicaciéon
celular comercial civil) que no tengan la capacidad
de transmitir directamente datos cifrados a otros
radioteléfonos o equipos (distintos de los equipos de
red de acceso radioeléctrico (RAN)), ni de pasar
datos cifrados a través de un equipo RAN (p. ej.,
controladores de red radioeléctrica (RNC) o
controladores de estaciones base (BSC)); equipo de
telefonia sin hilos que carezca de la capacidad de
cifrado de extremo a extremo cuando el alcance
maximo efectivo de funcionamiento sin repeticion y
sin hilos (es decir, un salto Unico y sin relevo entre la
terminal y la base de origen) sea inferior a 400
metros conforme a la descripciéon del fabricante; o
radioteléfonos portatiles o moviles y otros
dispositivos inalambricos de uso civil para clientes,
que sdlo apliquen normas de cifrado comerciales o
que hayan sido publicadas (salvo en lo que respecta
a las funciones antipirateria, que pueden no estar
publicadas) y que cumplan asimismo las
disposiciones de las letras b. a d. de la Nota de
criptografia (Nota 3 de la Categoria 5, Segunda
parte), que hayan sido personalizados para una
aplicacion civil especifica con caracteristicas que no
afecten a la funcionalidad criptografica de los
dispositivos originales no personalizados.
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Unicamente: Sistemas, equipos, conjuntos
electronicos especificos para aplicaciones
determinadas, modulos y circuitos integrados
destinados a la seguridad de la informacion:
disefiados o modificados para utilizar criptografia
para confidencialidad de datos, teniendo un
algoritmo de seguridad descrito, en que la
capacidad criptografica sea utilizable, haya sido
activada o pueda ser activada mediante activaciéon
criptografica que no utilice un mecanismo seguro,
segun se indica: Productos cuya funcién principal
sea la seguridad de la informacién; sistemas,
equipos y componentes de comunicacion o redes
digitales, no especificados en 5.A.2.a.1,;
computadoras, otros productos cuya funcién
principal sea el almacenamiento o el proceso de
informaciéon y sus componentes, no especificados
en 5A2a.1. o 5A2a2; ylo productos no
especificados en 5.A.2.a.1. a 5.A.2.a.3., en los que
la criptografia para la confidencialidad de datos
tenga un algoritmo de seguridad descrito y cumpla
todos las caracteristicas siguientes: soporte una
funcion del producto distinta de la principal; y que
realice mediante equipos o equipo informatico
(software) incorporado que, como producto
independiente, estan especificados en la categoria
5, parte 2; o disefiados o modificados para utilizar o
realizar criptografia cuantica; o disefiados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar cdédigos canalizadores, codigos de
cadificacion o codigos de identificacion de red, para
los sistemas que usen técnicas de modulacién
banda ultra ancha y que tengan un ancho de banda
superior a 500 MHz; o un ancho de banda
fraccionario del 20% o mas; o diseflados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar el codigo de ensanchamiento para
sistemas de espectro ensanchado, no especificado
en el apartado 5.A.2.d, incluyendo el cédigo de salto
para los sistemas de salto de frecuencia.
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8517.69.19 Los deméas aparatos receptores.
00 | Los demas aparatos receptores.
8517.70.99 Los demas.
99 | Los demas.

Unicamente: Sistemas, equipos, conjuntos
electronicos especificos para aplicaciones
determinadas, modulos y circuitos integrados
destinados a la seguridad de la informacion:
disefiados o modificados para utilizar criptografia
para confidencialidad de datos, teniendo un
algoritmo de seguridad descrito, en que la
capacidad criptografica sea utilizable, haya sido
activada o pueda ser activada mediante activaciéon
criptografica que no utilice un mecanismo seguro,
segun se indica: Productos cuya funcién principal
sea la seguridad de la informacién; sistemas,
equipos y componentes de comunicacion o redes
digitales, no especificados en 5.A.2.a.1,;
computadoras, otros productos cuya funcién
principal sea el almacenamiento o el proceso de
informaciéon y sus componentes, no especificados
en 5A2a.1. o 5A2a2; ylo productos no
especificados en 5.A.2.a.1. a 5.A.2.a.3., en los que
la criptografia para la confidencialidad de datos
tenga un algoritmo de seguridad descrito y cumpla
todos las caracteristicas siguientes: soporte una
funcién del producto distinta de la principal; y que
realice mediante equipos o equipo informatico
(software) incorporado que, como producto
independiente, estan especificados en la categoria
5, parte 2; o disefiados o modificados para utilizar o
realizar criptografia cuantica; o disefiados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar cdédigos canalizadores, codigos de
cadificacion o codigos de identificacion de red, para
los sistemas que usen técnicas de modulacién
banda ultra ancha y que tengan un ancho de banda
superior a 500 MHz; o un ancho de banda
fraccionario del 20% o mas; o diseflados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar el codigo de ensanchamiento para
sistemas de espectro ensanchado, no especificado
en el apartado 5.A.2.d, incluyendo el cédigo de salto
para los sistemas de salto de frecuencia.




Domingo 27 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL

167

8523.52.03

Tarjetas inteligentes ("smart cards").

0

=

Tarjetas provistas de un circuito integrado
electrénico ("tarjetas inteligentes" ("smart
cards")).

Unicamente: Sistemas, equipos, conjuntos
electronicos especificos para aplicaciones
determinadas, mddulos y circuitos integrados
destinados a la seguridad de la informacion:
disefiados o modificados para utilizar criptografia
para confidencialidad de datos, teniendo un
algoritmo de seguridad descrito, en que la
capacidad criptografica sea utilizable, haya sido
activada o pueda ser activada mediante activacion
criptografica que no utilice un mecanismo seguro,
segun se indica: Productos cuya funcién principal
sea la seguridad de la informacion; sistemas,
equipos y componentes de comunicaciéon o redes
digitales, no especificados en 5.A.2.a.1;
computadoras, otros productos cuya funcién
principal sea el almacenamiento o el proceso de
informaciéon y sus componentes, no especificados
en 5A2a.1. o 5A2a2; ylo productos no
especificados en 5.A.2.a.1. a 5.A.2.a.3,, en los que
la criptografia para la confidencialidad de datos
tenga un algoritmo de seguridad descrito y cumpla
todos las caracteristicas siguientes: soporte una
funcién del producto distinta de la principal; y que
realice mediante equipos o equipo informatico
(software) incorporado que, como producto
independiente, estan especificados en la categoria
5, parte 2; o disefiados o modificados para utilizar o
realizar criptografia cuantica; o disefiados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar cédigos canalizadores, codigos de
codificacion o codigos de identificacion de red, para
los sistemas que usen técnicas de modulaciéon
banda ultra ancha y que tengan un ancho de banda
superior a 500 MHz; o un ancho de banda
fraccionario del 20% o mas; o diseflados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar el codigo de ensanchamiento para
sistemas de espectro ensanchado, no especificado
en el apartado 5.A.2.d, incluyendo el cédigo de salto
para los sistemas de salto de frecuencia; Excepto:
Tarjetas inteligentes y lectores/escritores de tarjetas
inteligentes de lectura electréonica, ambos con
capacidad criptografica limitada para su uso en
lectores/escritores que incorporen o utilicen
criptografia y cuya funciéon principal sea enviar,
recibir o almacenar informacién (de entretenimiento,
emisiones comerciales, gestion de derechos
digitales o administracion de registros médicos) o
cuya funcionalidad criptografica esté limitada para
uso en transacciones monetarias, radiotelefonia
movil de uso civil, telefonia inalambrica de uso civil
y/lo redes de wuso civi,b y no pueden ser
reprogramados para cualquier otro uso, o que estén
disefiados la proteccion de los datos personales
almacenados en ellas; cuya capacidad criptografica
no sea accesible al usuario.
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Unicamente:  Sistemas, equipos, conjuntos
electronicos especificos para aplicaciones
determinadas, modulos y circuitos integrados
destinados a la seguridad de la informacion:
disefiados o modificados para utilizar criptografia
para confidencialidad de datos, teniendo un
algoritmo de seguridad descrito, en que la
capacidad criptografica sea utilizable, haya sido
activada o pueda ser activada mediante activaciéon
criptografica que no utilice un mecanismo seguro,
segun se indica: Productos cuya funcién principal
sea la seguridad de la informacion; sistemas,
equipos y componentes de comunicaciéon o redes
digitales, no especificados en 5.A.2.a.1;
computadoras, otros productos cuya funcién
principal sea el almacenamiento o el proceso de
informaciéon y sus componentes, no especificados
en 5A2a1. o 5A.2a.2; ylo productos no
especificados en 5.A.2.a.1. a 5.A.2.a.3., en los que
la criptografia para la confidencialidad de datos
tenga un algoritmo de seguridad descrito y cumpla
todos las caracteristicas siguientes: soporte una
funcién del producto distinta de la principal; y que
realice mediante equipos o equipo informatico
(software) incorporado que, como producto
independiente, estan especificados en la categoria
5, parte 2; o disefiados o modificados para utilizar o
realizar criptografia cuantica; o disefiados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar cédigos canalizadores, cédigos de
codificacion o codigos de identificacion de red, para
los sistemas que usen técnicas de modulacién
banda ultra ancha y que tengan un ancho de banda
superior a 500 MHz; o un ancho de banda
fraccionario del 20% o mas; o disenados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar el coédigo de ensanchamiento para
sistemas de espectro ensanchado, no especificado
en el apartado 5.A.2.d, incluyendo el cédigo de salto
para los sistemas de salto de frecuencia.

168 DIARIO OFICIAL
Procesadores y controladores, incluso
combinados con memorias,

8542.31.03 convertidores, circuitos l6gicos,
amplificadores, relojes y circuitos de
sincronizacién, u otros circuitos.

99 | Los demas.
8542.32.02 Memorias.
99 | Los demas.

Unicamente:  Sistemas, equipos, conjuntos
electronicos especificos para aplicaciones
determinadas, modulos y circuitos integrados
destinados a la seguridad de la informacion:
disefiados o modificados para utilizar criptografia
para confidencialidad de datos, teniendo un
algoritmo de seguridad descrito, en que la
capacidad criptografica sea utilizable, haya sido
activada o pueda ser activada mediante activacion
criptografica que no utilice un mecanismo seguro,
segun se indica: Productos cuya funcién principal
sea la seguridad de la informacién; sistemas,
equipos y componentes de comunicacion o redes
digitales, no especificados en 5.A.2.a.1,;
computadoras, otros productos cuya funcién
principal sea el almacenamiento o el proceso de
informaciéon y sus componentes, no especificados
en 5A2a.1. o 5A2a2; ylo productos no
especificados en 5.A.2.a.1. a 5.A.2.a.3,, en los que
la criptografia para la confidencialidad de datos
tenga un algoritmo de seguridad descrito y cumpla
todos las caracteristicas siguientes: soporte una
funcién del producto distinta de la principal; y que
realice mediante equipos o equipo informatico
(software) incorporado que, como producto
independiente, estan especificados en la categoria
5, parte 2; o disefiados o modificados para utilizar o
realizar criptografia cuantica; o disefiados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar cédigos canalizadores, cddigos de
codificacion o codigos de identificacion de red, para
los sistemas que usen técnicas de modulacién
banda ultra ancha y que tengan un ancho de banda
superior a 500 MHz; o un ancho de banda
fraccionario del 20% o mas; o disefados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar el codigo de ensanchamiento para
sistemas de espectro ensanchado, no especificado
en el apartado 5.A.2.d, incluyendo el cédigo de salto
para los sistemas de salto de frecuencia.
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Unicamente: Sistemas, equipos, conjuntos
electronicos especificos para aplicaciones
determinadas, modulos y circuitos integrados
destinados a la seguridad de la informacion:
disefiados o modificados para utilizar criptografia
para confidencialidad de datos, teniendo un
algoritmo de seguridad descrito, en que la
capacidad criptografica sea utilizable, haya sido
activada o pueda ser activada mediante activaciéon
criptografica que no utilice un mecanismo seguro,
segun se indica: Productos cuya funcién principal
sea la seguridad de la informacién; sistemas,
equipos y componentes de comunicacion o redes
digitales, no especificados en 5.A.2.a.1,;
computadoras, otros productos cuya funcién
principal sea el almacenamiento o el proceso de
informaciéon y sus componentes, no especificados
en 5A2a.1. o 5A2a2; ylo productos no
especificados en 5.A.2.a.1. a 5.A.2.a.3., en los que
la criptografia para la confidencialidad de datos
tenga un algoritmo de seguridad descrito y cumpla
todos las caracteristicas siguientes: soporte una
funcion del producto distinta de la principal; y que
realice mediante equipos o equipo informatico
(software) incorporado que, como producto
independiente, estan especificados en la categoria
5, parte 2; o disefiados o modificados para utilizar o
realizar criptografia cuantica; o disefiados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar cdédigos canalizadores, codigos de
cadificacion o codigos de identificacion de red, para
los sistemas que usen técnicas de modulacién
banda ultra ancha y que tengan un ancho de banda
superior a 500 MHz; o un ancho de banda
fraccionario del 20% o mas; o diseflados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar el codigo de ensanchamiento para
sistemas de espectro ensanchado, no especificado
en el apartado 5.A.2.d, incluyendo el cédigo de salto
para los sistemas de salto de frecuencia.

8542.33.02 Amplificadores.
99 | Los demas.
8543.70.99 Los demas.
99 | Los demas.

Unicamente: Sistemas, equipos, conjuntos
electronicos especificos para aplicaciones
determinadas, modulos y circuitos integrados
destinados a la seguridad de la informacion:
disefiados o modificados para utilizar criptografia
para confidencialidad de datos, teniendo un
algoritmo de seguridad descrito, en que la
capacidad criptografica sea utilizable, haya sido
activada o pueda ser activada mediante activaciéon
criptografica que no utilice un mecanismo seguro,
segun se indica: Productos cuya funcién principal
sea la seguridad de la informacién; sistemas,
equipos y componentes de comunicacion o redes
digitales, no especificados en 5.A.2.a.1,;
computadoras, otros productos cuya funcién
principal sea el almacenamiento o el proceso de
informaciéon y sus componentes, no especificados
en 5A2a.1. o 5A2a2; ylo productos no
especificados en 5.A.2.a.1. a 5.A.2.a.3., en los que
la criptografia para la confidencialidad de datos
tenga un algoritmo de seguridad descrito y cumpla
todos las caracteristicas siguientes: soporte una
funcién del producto distinta de la principal; y que
realice mediante equipos o equipo informatico
(software) incorporado que, como producto
independiente, estan especificados en la categoria
5, parte 2; o disefiados o modificados para utilizar o
realizar criptografia cuantica; o disefiados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar cdédigos canalizadores, codigos de
cadificacion o codigos de identificacion de red, para
los sistemas que usen técnicas de modulacién
banda ultra ancha y que tengan un ancho de banda
superior a 500 MHz; o un ancho de banda
fraccionario del 20% o mas; o diseflados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar el codigo de ensanchamiento para
sistemas de espectro ensanchado, no especificado
en el apartado 5.A.2.d, incluyendo el cédigo de salto
para los sistemas de salto de frecuencia.
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Unicamente:  Sistemas, equipos, conjuntos
electronicos especificos para aplicaciones
determinadas, modulos y circuitos integrados
destinados a la seguridad de la informacion:
disefiados o modificados para utilizar criptografia
para confidencialidad de datos, teniendo un
algoritmo de seguridad descrito, en que la
capacidad criptografica sea utilizable, haya sido
activada o pueda ser activada mediante activaciéon
criptografica que no utilice un mecanismo seguro,
segun se indica: Productos cuya funcién principal
sea la seguridad de la informacion; sistemas,
equipos y componentes de comunicaciéon o redes
digitales, no especificados en 5.A.2.a.1,;
computadoras, otros productos cuya funcién
principal sea el almacenamiento o el proceso de
informaciéon y sus componentes, no especificados
en 5A2a1. o 5A2a2; ylo productos no
especificados en 5.A.2.a.1. a 5.A.2.a.3., en los que
la criptografia para la confidencialidad de datos
tenga un algoritmo de seguridad descrito y cumpla
todos las caracteristicas siguientes: soporte una
funcién del producto distinta de la principal; y que
realice mediante equipos o equipo informatico
(software) incorporado que, como producto
independiente, estan especificados en la categoria
5, parte 2; o disefiados o modificados para utilizar o
realizar criptografia cuantica; o disefiados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar cédigos canalizadores, cddigos de
codificacion o codigos de identificacion de red, para
los sistemas que usen técnicas de modulacién
banda ultra ancha y que tengan un ancho de banda
superior a 500 MHz; o un ancho de banda
fraccionario del 20% o mas; o disenados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar el coédigo de ensanchamiento para
sistemas de espectro ensanchado, no especificado
en el apartado 5.A.2.d, incluyendo el cédigo de salto
para los sistemas de salto de frecuencia.

170 DIARIO OFICIAL
8543.90.99 Las demés.
00 | Las demas.
8544.20.99 Los demas.
00 | Los demas.

Unicamente:  Sistemas, equipos, conjuntos
electronicos especificos para aplicaciones
determinadas, modulos y circuitos integrados
destinados a la seguridad de la informacion:
disefiados o modificados para utilizar criptografia
para confidencialidad de datos, teniendo un
algoritmo de seguridad descrito, en que la
capacidad criptografica sea utilizable, haya sido
activada o pueda ser activada mediante activaciéon
criptografica que no utilice un mecanismo seguro,
segun se indica: Productos cuya funcion principal
sea la seguridad de la informacién; sistemas,
equipos y componentes de comunicaciéon o redes
digitales, no especificados en 5.A2.a.1;
computadoras, otros productos cuya funcién
principal sea el almacenamiento o el proceso de
informaciéon y sus componentes, no especificados
en 5A2a1. o 5A.2a.2; ylo productos no
especificados en 5.A.2.a.1. a 5.A.2.a.3., en los que
la criptografia para la confidencialidad de datos
tenga un algoritmo de seguridad descrito y cumpla
todos las caracteristicas siguientes: soporte una
funciéon del producto distinta de la principal; y que
realice mediante equipos o equipo informatico
(software) incorporado que, como producto
independiente, estan especificados en la categoria
5, parte 2; o disefiados o modificados para utilizar o
realizar criptografia cuantica; o disefiados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar cédigos canalizadores, cddigos de
cadificacion o codigos de identificacion de red, para
los sistemas que usen técnicas de modulacién
banda ultra ancha y que tengan un ancho de banda
superior a 500 MHz; o un ancho de banda
fraccionario del 20% o mas; o diseflados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar el coédigo de ensanchamiento para
sistemas de espectro ensanchado, no especificado
en el apartado 5.A.2.d, incluyendo el cédigo de salto
para los sistemas de salto de frecuencia.




Domingo 27 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL

171

8544.42.99

Los demés.

99

Los demas.

Unicamente:  Sistemas, equipos, conjuntos
electronicos especificos para aplicaciones
determinadas, modulos y circuitos integrados
destinados a la seguridad de la informacion:
disefiados o modificados para utilizar criptografia
para confidencialidad de datos, teniendo un
algoritmo de seguridad descrito, en que la
capacidad criptografica sea utilizable, haya sido
activada o pueda ser activada mediante activacion
criptografica que no utilice un mecanismo seguro,
segun se indica: Productos cuya funcién principal
sea la seguridad de la informacion; sistemas,
equipos y componentes de comunicacion o redes
digitales, no especificados en 5.A2a.1;
computadoras, otros productos cuya funcién
principal sea el almacenamiento o el proceso de
informaciéon y sus componentes, no especificados
en 5A2a.1. o 5A2a2; ylo productos no
especificados en 5.A.2.a.1. a 5.A.2.a.3., en los que
la criptografia para la confidencialidad de datos
tenga un algoritmo de seguridad descrito y cumpla
todos las caracteristicas siguientes: soporte una
funcién del producto distinta de la principal; y que
realice mediante equipos o equipo informatico
(software) incorporado que, como producto
independiente, estan especificados en la categoria
5, parte 2; o disefiados o modificados para utilizar o
realizar criptografia cuantica; o disefiados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar cédigos canalizadores, codigos de
codificacion o codigos de identificacion de red, para
los sistemas que usen técnicas de modulacién
banda ultra ancha y que tengan un ancho de banda
superior a 500 MHz; o un ancho de banda
fraccionario del 20% o mas; o diseflados o
modificados para utilizar técnicas criptograficas a fin
de generar el codigo de ensanchamiento para
sistemas de espectro ensanchado, no especificado
en el apartado 5.A.2.d, incluyendo el cédigo de salto
para los sistemas de salto de frecuencia.

Seguridad de lainformacién no criptografica

Grupo 5.A.3

Sistemas, equipos y componentes destinados a la seguridad de la Informacién no criptografica,

segun se indica:

a. Sistemas de cables de comunicaciones disefiados o modificados por medios
mecanicos, eléctricos o electrénicos para detectar intrusiones subrepticias;

Nota: 5.A.3.a. se aplica unicamente a la seguridad de la capa fisica. A efecto de
5.A.3.a., la capa fisica incluye la Capa 1 del Modelo de Referencia de Interconexién de
Sistemas Abiertos (OSI, por sus siglas en inglés) (ISO/IEC 7498-1).

b. Disefiados especialmente o modificados para reducir las emanaciones
comprometedoras de sefiales portadoras de informacién mas alla de lo necesario para
la salud, la seguridad o estandares de interferencia electromagnética.

Fraccién
Arancelaria/NICO

Descripcion

Acotacion

8471.30.01

Maquinas automaticas para tratamiento
0 procesamiento de datos, portétiles, de
peso inferior o igual a 10 kg, que estén
constituidas, al menos, por una unidad
central de proceso, un teclado y un
visualizador.

01

Tableta electronica ("Tablets").

99

Las demas.

Unicamente: Sistemas, equipos y componentes
destinados a la seguridad de la Informacion no
criptografica de cables de comunicaciones
disefiados o modificados por medios mecanicos,
eléctricos o electronicos para detectar intrusiones
subrepticias; y/o disefiados especialmente o
modificados para reducir las emanaciones
comprometedoras de sefales portadoras de
informacion mas alla de lo necesario para la salud,
la seguridad o estdndares de interferencia
electromagnética.
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Que incluyan en la misma envoltura, al | Unicamente: Sistemas, equipos y componentes
8471.41.01 menos, una unidad c‘entral de proces_o y, | destinados a la seguridad de la Informaciéon no
aunque estén combinadas, una unidad | criptogréfica de cables de comunicaciones
de entrada y una de salida. disefiados o modificados por medios mecanicos,
eléctricos o electronicos para detectar intrusiones
subrepticias; y/o disefiados especialmente o
Que incluyan en la misma envoltura, al | mogificados para  reducir las  emanaciones
0o | menos, una unidad central de proceso y, | comprometedoras de sefiales portadoras  de
aunque estén combinadas, una unidad de | informacion mas alla de lo necesario para la salud,
entrada y una de salida. la seguridad o estandares de interferencia
electromagnética.
Las deméas presentadas en forma de | Unicamente: Sistemas, equipos y componentes
8471.49.01 . . . .
sistemas. destinados a la seguridad de la Informacién no
criptografica de cables de comunicaciones
disefiados o modificados por medios mecanicos,
eléctricos o electronicos para detectar intrusiones
subrepticias; y/o disefiados especialmente o
go | L@ demas presentadas en forma de | mogificados para reducir las emanaciones
sistemas. comprometedoras de sefiales portadoras de
informaciéon mas alla de lo necesario para la salud,
la seguridad o estdndares de interferencia
electromagnética.
Unidades de proceso, excepto las de las | |
subpartidas 8471.41 u 8471.49, aunque Unicamente: Sistemas, equipos y componentes
8471.50.01 incluyan en la mismg envoltura.uno o dgstlnaqqs a la seguridad de la Informgcw.n no
dos de los tipos siguientes de unidades: criptografica de cables de comunicaciones
unidad de memoria, unidad de entrada y disefiados o modificados por medios mecanicos,
unidad de salida. eléctricos o electronicos para detectar intrusiones
subrepticias; y/o disefiados especialmente o
Unidades de proceso, excepto las de las | modificados para reducir las emanaciones
subpartidas 8471.41 u 8471.49, aunque | comprometedoras de sefiales portadoras de
0o | incluyan en la misma envoltura uno o dos | informacion mas alla de lo necesario para la salud,
de los tipos siguientes de unidades: unidad | |5 seguridad o estandares de interferencia
de memoria, unidad de entrada y unidad de electromagnética.
salida.
Unidades de entrada o salida, aunque | - . o .
8471.60.04 incluyan unidades de memoria en la Un|gamente. S|stema§, equipos 'y compo.rjentes
misma envoltura. dgstlnac!o§ a la seguridad de la Inform.auo.n no
criptografica de cables de comunicaciones
Periféricas, para efectuar operaciones | disefiados o modificados por medios mecanicos,
01 | bancarias, incluso con una o mas cajas de | eléctricos o electronicos para detectar intrusiones
seguridad. subrepticias; y/o disefiados especialmente o
02 | Unidades combinadas de entrada/salida. modificados  ~ para reduciNr las emanaciones
comprometedoras de sefales portadoras de
03 Lectores épticos (scanners) y dispositivos | informacién mas alla de lo necesario para la salud,
lectores de tinta magnética. la seguridad o estdndares de interferencia
99 | Los demas. electromagnética.
8471.70.01 Unidades de memoria. Unicamente: Sistemas, equipos y componentes

00

Unidades de memoria.

destinados a la seguridad de la Informacion no
criptografica de cables de comunicaciones
disefiados o modificados por medios mecanicos,
eléctricos o electronicos para detectar intrusiones
subrepticias; y/o disefiados especialmente o
modificados para reducir las emanaciones
comprometedoras de sefiales portadoras de
informacion mas alla de lo necesario para la salud,
la seguridad o estdndares de interferencia
electromagnética.
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Las deméas unidades de maquinas

8471.80.04 automaticas para tratamiento o, o .

. Unicamente: Sistemas, equipos y componentes
procesamiento de datos. destinados a la seguridad de la Informacién no
Reconocibles como concebidas | criptogréfica de cables de comunicaciones

01 exclusivamente para su incorporacion fisica | disefiados o modificados por medios mecanicos,
en maquinas automaticas de tratamiento o | eléctricos o electrénicos para detectar intrusiones
procesamiento de datos. subrepticias; y/o disefiados especialmente o
02 | Unidades de control o adaptadores. modificados  para reduci~r las emanaciones
comprometedoras de sefales portadoras de
Maquinas para transferir datos codificados | informacion mas alla de lo necesario para la salud,
03 | de un soporte a otro (Reproductoras o |la seguridad o estandares de interferencia
multiplicadoras). electromagnética.
99 | Los demas.

8471.90.99 Los demés. Unicamente: Sistemas, equipos y componentes
destinados a la seguridad de la Informacién no
criptografica de cables de comunicaciones
disefiados o modificados por medios mecanicos,
eléctricos o electronicos para detectar intrusiones
subrepticias; y/o disefiados especialmente o

00 | Los demas. modificados para reducir las emanaciones
comprometedoras de sefales portadoras de
informaciéon mas alla de lo necesario para la salud,
la seguridad o estdndares de interferencia
electromagnética.

Partes y accesorios de maquinas de la [ Unicamente: Sistemas, equipos y componentes

8473.30.04 . : ) -

partida 84.71. destinados a la seguridad de la Informacién no

01 | Circuitos modulares. c'ript?gréfica de”cables de (?omunica’cignes

disefiados o modificados por medios mecanicos,
Partes y accesorios, incluso las placas | eléctricos o electrdnicos para detectar intrusiones

02 frontales y los dispositivos de ajuste o | subrepticias; y/o disefiados especialmente o

seguridad, reconocibles como concebidas | modificados para reducir las emanaciones
exclusivamente para circuitos modulares. comprometedoras de sefales portadoras de
informacion mas alla de lo necesario para la salud,

99 | Los demas. la seguridad o estandares de interferencia
electromagnética.

Aparatos para la recepcion, conversion,
emisién y transmision o regeneracion de
8517.62.17 voz, imagen u otros datos, incluidos los

de conmutacién y encaminamiento
("switching and routing apparatus").

01

Aparatos de redes de area local ("LAN").

02

Unidades de control o adaptadores, excepto
lo comprendido en el ndmero de
identificacion comercial 8517.62.17.01.

04

Multiplicadores de salida digital o analdgica
de modems, repetidores digitales de
interconexion o conmutadores de interfaz,
para intercambio de informacion entre
computadoras y equipos terminales de
teleproceso.

05

Modems, reconocibles como concebidos
exclusivamente para lo comprendido en la
partida 84.71.

91

Los demas modems.

99

Los demas.

Unicamente: Sistemas, equipos y componentes
destinados a la seguridad de la Informacién no
criptografica de cables de comunicaciones
disefiados o modificados por medios mecanicos,
eléctricos o electronicos para detectar intrusiones
subrepticias; y/o disefiados especialmente o
modificados para reducir las emanaciones
comprometedoras de sefales portadoras de
informaciéon mas alla de lo necesario para la salud,
la seguridad o estdndares de interferencia
electromagnética.
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8517.69.99 Los demas. Unicamente: Sistemas, equipos y componentes

Sistemas de intercomunicacién  para destinados a la seguridad de la Informacién no
transmision y  recepcion de  voz, criptografica de cables de comunicaciones
03 | compuestos por al menos: un microteléfono disefiados o modificados por medios mecanicos,
(altavoz y micréfono), y un teclado, o un eléctricos o electronicos para detectar intrusiones
altavoz, un micréfono y un teclado. subrepticias; y/o disefiados especialmente o
modificados para reducir las emanaciones
Sistema de telepresencia compuesto al [ comprometedoras de sefiales portadoras de
04 | menos por: pantalla(s), microfono(s), | informacién mas alla de lo necesario para la salud,
altavoces, camara(s). la seguridad o estandares de interferencia

99 | Los demas. electromagnética.

8517.69.19 Los deméas aparatos receptores. Unicamente: Sistemas, equipos y componentes
destinados a la seguridad de la Informacién no
criptografica de cables de comunicaciones
disefiados o modificados por medios mecanicos,
eléctricos o electronicos para detectar intrusiones
subrepticias; y/o disefiados especialmente o

00 [ Los demas aparatos receptores. modificados para reducir las emanaciones
comprometedoras de sefales portadoras de
informaciéon mas alla de lo necesario para la salud,
la seguridad o estdndares de interferencia
electromagnética.

8517.70.99 Los demés. Unicamente: Sistemas, equipos y componentes
destinados a la seguridad de la Informacion no
criptografica de cables de comunicaciones
disefiados o modificados por medios mecanicos,
eléctricos o electronicos para detectar intrusiones
subrepticias; y/o disefiados especialmente o

99 | Los demas. modificados para reducir las emanaciones
comprometedoras de sefiales portadoras de
informaciéon mas alla de lo necesario para la salud,
la seguridad o estandares de interferencia
electromagnética.

Desactivar, debilitar o eludir seguridad de la informacién
Grupo 5.A4

Sistemas, equipos y componentes para desactivar, debilitar o eludir seguridad de la informacion,

segun se indica:

a. Disenados o modificados para realizar funciones criptoanaliticas.

Nota: 5.A.4.a. Incluye los sistemas o equipos disefiados o modificados para realizar
funciones criptoanaliticas mediante ingenieria inversa.

Nota Técnica

Las funciones criptoanaliticas son funciones disefiadas para desactivar las funciones
criptograficas para derivar variables confidenciales o datos sensibles, incluyendo texto
claro, contrasefias o claves criptograficas.

b. Articulos no especificadas en 4.A.5. 0 5.A.4.a., disefiados para realizar todo lo siguiente:
1.  Extraer datos en bruto de un dispositivo informatico o de comunicaciones; y

2.  Evitar los controles de "autenticacion" o autorizacion del dispositivo, de acuerdo a
la funcién descrita en 5.A.4.b.1.

Nota Técnica

Extraer datos sin procesar de un dispositivo informatico o de comunicaciones significa
recuperar datos binarios de un medio de almacenamiento, p. ej. RAM, flash o disco
duro, del dispositivo sin interpretacién por parte del sistema operativo del dispositivo o
extraer datos sin procesar de una computadora o sistema de archivos.

Nota 1: 5.A.4.b. no aplica a sistemas o equipos especialmente disefiados para el
"desarrollo” o la "produccién” de dispositivos informaticos o de comunicaciones.

Nota 2: 5.A.4.b. no incluye:

QO T QO

Depuradores, hipervisores;

Articulos limitados a la extraccién de datos I6gicos;

Elementos de extraccion de datos usando chip-off o JTAG; o

Articulos especialmente disefiados y limitados a ‘jail-breaking” o “rooting”.
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Fraccién
Arancelaria/NICO

Descripcion

Acotacién

8471.30.01

Maquinas automaticas para tratamiento
o0 procesamiento de datos, portatiles, de
peso inferior o igual a 10 kg, que estén
constituidas, al menos, por una unidad
central de proceso, un teclado y un
visualizador.

01

Tableta electronica ("Tablets").

99

Las demas.

Unicamente: Sistemas, equipos y componentes
para desactivar, debilitar o eludir seguridad de la
informacion disefiados o modificados para realizar
funciones criptoanaliticas; y/o articulos no
especificadas en 4.A.5. o 5.A.4.a., disefiados para
realizar todo lo siguiente: extraer datos en bruto de
un dispositivo informatico o de comunicaciones; y
evitar los controles de "autenticacion” o autorizacién
del dispositivo, de acuerdo a la funcién descrita en
5.A4.b.1.

8471.41.01

Que incluyan en la misma envoltura, al
menos, una unidad central de proceso y,
aunque estén combinadas, una unidad
de entrada y una de salida.

00

Que incluyan en la misma envoltura, al
menos, una unidad central de proceso vy,
aunque estén combinadas, una unidad de
entrada y una de salida.

Unicamente: Sistemas, equipos y componentes
para desactivar, debilitar o eludir seguridad de la
informacion disefiados o modificados para realizar
funciones criptoanaliticas; y/o articulos no
especificadas en 4.A.5. o 5.A.4.a., disefiados para
realizar todo lo siguiente: extraer datos en bruto de
un dispositivo informatico o de comunicaciones; y
evitar los controles de "autenticacion" o autorizacién
del dispositivo, de acuerdo a la funcién descrita en
5.A4.b.1.

8471.49.01

Las deméas presentadas en forma de
sistemas.

00

Las demas presentadas en forma de
sistemas.

Unicamente: Sistemas, equipos y componentes
para desactivar, debilitar o eludir seguridad de la
informacion disefiados o modificados para realizar
funciones criptoanaliticas; y/o articulos no
especificadas en 4.A.5. o 5.A.4.a., disefiados para
realizar todo lo siguiente: extraer datos en bruto de
un dispositivo informatico o de comunicaciones; y
evitar los controles de "autenticacion” o autorizacién
del dispositivo, de acuerdo a la funcién descrita en
5.A4.b.1.

8471.50.01

Unidades de proceso, excepto las de las
subpartidas 8471.41 u 8471.49, aunque
incluyan en la misma envoltura uno o
dos de los tipos siguientes de unidades:
unidad de memoria, unidad de entrada y
unidad de salida.

00

Unidades de proceso, excepto las de las
subpartidas 8471.41 u 8471.49, aunque
incluyan en la misma envoltura uno o dos
de los tipos siguientes de unidades: unidad
de memoria, unidad de entrada y unidad de
salida.

Unicamente: Sistemas, equipos y componentes
para desactivar, debilitar o eludir seguridad de la
informacion disefados o modificados para realizar
funciones criptoanaliticas; y/o articulos no
especificadas en 4.A.5. o 5.A.4.a., disefiados para
realizar todo lo siguiente: extraer datos en bruto de
un dispositivo informatico o de comunicaciones; y
evitar los controles de "autenticacion" o autorizaciéon
del dispositivo, de acuerdo a la funcién descrita en
5.A4.b.1.

8471.60.04

Unidades de entrada o salida, aunque
incluyan unidades de memoria en la
misma envoltura.

01

Periféricas, para efectuar operaciones
bancarias, incluso con una o mas cajas de
seguridad.

02

Unidades combinadas de entrada/salida.

03

Lectores opticos (scanners) y dispositivos
lectores de tinta magnética.

99

Los demas.

Unicamente: Sistemas, equipos y componentes
para desactivar, debilitar o eludir seguridad de la
informacion disefiados o modificados para realizar
funciones criptoanaliticas; y/o articulos no
especificadas en 4.A.5. o 5.A.4.a., disefiados para
realizar todo lo siguiente: extraer datos en bruto de
un dispositivo informatico o de comunicaciones; y
evitar los controles de "autenticacion" o autorizaciéon
del dispositivo, de acuerdo a la funcién descrita en
5.A4.b.1.




176 DIARIO OFICIAL Domingo 27 de diciembre de 2020

8471.70.01 Unidades de memoria. Unicamente: Sistemas, equipos y componentes
para desactivar, debilitar o eludir seguridad de la
informacion disefiados o modificados para realizar
funciones criptoanaliticas; y/o articulos no
especificadas en 4.A.5. o 5.A.4.a., disefiados para

00 | Unidades de memoria. realizar todo lo siguiente: extraer datos en bruto de
un dispositivo informatico o de comunicaciones; y
evitar los controles de "autenticacion” o autorizacién
del dispositivo, de acuerdo a la funcién descrita en
5.A4.b.1.

Las deméas unidades de méaquinas

8471.80.04 automaticas para tratamiento o}
procesamiento de datos. Unicamente: Sistemas, equipos y componentes
Reconocibles como concebidas | Par@ deggctivgr, _debilitar o el_u_dir seguridad de_ la

01 exclusivamente para su incorporacion fisica :cnformacmn dlgetnadoTlt_o mpdﬁn;ados ft?ral realizar

en maquinas automaticas de tratamiento o uncmpgs criptoanaiiticas, - y/o .a |~cu 0s  no
procesamiento de datos. esp_ecmcadas en_4.A.5. 9 5.A.4.a., disefiados para
realizar todo lo siguiente: extraer datos en bruto de

02 | Unidades de control o adaptadores. un dispositivo informatico o de comunicaciones; y

Méaquinas para transferir datos codificados evitar los controles de "autenticacion" o autorizaciéon
del dispositivo, de acuerdo a la funcién descrita en

03 [ de un soporte a otro (Reproductoras o 5A4b1

multiplicadoras). [T

99 | Los demas.

8471.90.99 Los demas. Unicamente: Sistemas, equipos y componentes
para desactivar, debilitar o eludir seguridad de la
informacion disefiados o modificados para realizar
funciones criptoanaliticas; y/o articulos no
especificadas en 4.A.5. o 5.A.4.a., disefiados para

00 | Los demas. realizar todo lo siguiente: extraer datos en bruto de
un dispositivo informatico o de comunicaciones; y
evitar los controles de "autenticacion” o autorizacién
del dispositivo, de acuerdo a la funcién descrita en
5.A4.b.1.

8473.30.04 Part_es y accesorios de maquinas de la | Unicamente: Sistemas, equipos y componentes

e partida 84.71. para desactivar, debilitar o eludir seguridad de la

01 | Circuitos modulares informacion disefiados o modificados para realizar

: funciones criptoanaliticas; y/o articulos no

Partes y accesorios, incluso las placas | especificadas en 4.A.5. o 5.A.4.a., disefiados para

02 frontales y los dispositivos de ajuste o [ realizar todo lo siguiente: extraer datos en bruto de
seguridad, reconocibles como concebidas | un dispositivo informatico o de comunicaciones; y
exclusivamente para circuitos modulares. evitar los controles de "autenticacion" o autorizaciéon

del dispositivo, de acuerdo a la funcién descrita en

99 | Los demas. 5A.4Db.1.

Aparatos para la recepcion, conversion,
emisién y transmision o regeneracion de
8517.62.17 voz, imagen u otros datos, incluidos los

de conmutacién y encaminamiento
("switching and routing apparatus").

01

Aparatos de redes de area local ("LAN").

02

Unidades de control o adaptadores, excepto
lo comprendido en el numero de
identificacion comercial 8517.62.17.01.

04

Multiplicadores de salida digital o analdgica
de modems, repetidores digitales de
interconexion o conmutadores de interfaz,
para intercambio de informacion entre
computadoras y equipos terminales de
teleproceso.

05

Modems, reconocibles como concebidos
exclusivamente para lo comprendido en la
partida 84.71.

91

Los demas modems.

99

Los demas.

Unicamente: Sistemas, equipos y componentes
para desactivar, debilitar o eludir seguridad de la
informacion disefiados o modificados para realizar
funciones criptoanaliticas; y/o articulos no
especificadas en 4.A.5. o 5.A.4.a., disefiados para
realizar todo lo siguiente: extraer datos en bruto de
un dispositivo informatico o de comunicaciones; y
evitar los controles de "autenticacion” o autorizacién
del dispositivo, de acuerdo a la funcién descrita en
5.A4.b.1.
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8517.69.99 Los demaés. ’

Unicamente: Sistemas, equipos y componentes
Sistemas de  intercomunicacion  para para desactivar, debilitar o eludir seguridad de la
transmision y  recepcion de  Voz, | jnformacién disefiados o modificados para realizar
03 [ compuestos por al menos: un microteléfono | funciones criptoanaliticas; ylo articulos  no
(altavoz 'y microfono), y un teclado, o un | ggpecificadas en 4.A.5. o 5.A.4.a., disefiados para
altavoz, un micréfono y un teclado. realizar todo lo siguiente: extraer datos en bruto de
Sistema de telepresencia compuesto al | Un dispositivo informatico o de comunicaciones; y
04 | menos por: pantalla(s), micréfono(s), | €vitar los controles de "autenticacion” o autorizacion
altavoces, camara(s). del dispositivo, de acuerdo a la funcién descrita en
5.A4.b.1.
99 | Los demas.

8517.69.19 Los demés aparatos receptores. Unicamente: Sistemas, equipos y componentes
para desactivar, debilitar o eludir seguridad de la
informacion disefiados o modificados para realizar
funciones criptoanaliticas; y/o articulos no
especificadas en 4.A.5. o 5.A.4.a., disefiados para

00 | Los demas aparatos receptores. realizar todo lo siguiente: extraer datos en bruto de
un dispositivo informatico o de comunicaciones; y
evitar los controles de "autenticacion” o autorizacién
del dispositivo, de acuerdo a la funcién descrita en
5.A4.b.1.

8517.70.99 Los demaés. Unicamente: Sistemas, equipos y componentes
para desactivar, debilitar o eludir seguridad de la
informacion disefiados o modificados para realizar
funciones criptoanaliticas; y/o articulos no
especificadas en 4.A.5. o 5.A.4.a., disefiados para

99 | Los demas. realizar todo lo siguiente: extraer datos en bruto de
un dispositivo informatico o de comunicaciones; y
evitar los controles de "autenticacion” o autorizacién
del dispositivo, de acuerdo a la funcién descrita en
5.A4.b.1.

5. B. Parte 2. Equipos de produccion, pruebas e inspeccion.

Grupo 5.B.2

Equipo de produccion, pruebas e inspeccion de seguridad de la informacion, segun se indica:
a. Equipos disefiados especialmente para el desarrollo o la produccién de los equipos
especificados en 5.A.2, 5,A3y5.A4.05.B.2.b;
b. Equipos de medida disefiados especialmente para evaluar y convalidar las funciones
de seguridad de la informacion de los equipos especificados en 5.A.2, 5,A.3 0 5.A4, o
del software especificado en 5.D.2.a. 0 5.D.2.c.

Fraccion

Descripcion Acotacion

Arancelaria/NICO

8479.89.99 Los demés. Unicamente: Equipos disefiados especialmente
para el desarrollo o la produccién de equipos
especificados en el articulo 5.A.2, 5A3 y 514 o
5.B.2.b; equipos de medida disefiados
especialmente para evaluar y convalidar las

99 | Los demas.

funciones de seguridad de lainformacién de los
equipos especificados en el articulo 5.A.2, 5.A.3 o
5.A.4, o del software especificado o del software
especificado en 5.D.2.a 0 5.D.2.c.
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8542.31.03

Procesadores y controladores, incluso
combinados con memorias,
convertidores, circuitos l6gicos,
amplificadores, relojes y circuitos de
sincronizacién, u otros circuitos.

99

Los demas.

Unicamente: Equipos disefiados especialmente
para el desarrollo o la produccién de equipos
especificados en el articulo 5.A.2, 5A3 y 514 o
5.B.2.b; equipos de medida disefiados
especialmente para evaluar y convalidar las
funciones de seguridad de lainformacién de los
equipos especificados en el articulo 5.A.2, 5.A.3 o
5.A.4, o del software especificado o del software
especificado en 5.D.2.a 0 5.D.2.c.

8542.32.02

Memorias.

99

Los demas.

Unicamente: Equipos disefiados especialmente
para el desarrollo o la produccién de equipos
especificados en el articulo 5.A.2, 5A3y 514 o
5.B.2.b; equipos de medida disefiados
especialmente para evaluar y convalidar las
funciones de seguridad de lainformacién de los
equipos especificados en el articulo 5.A.2, 5.A.3 o
5.A4, o del software especificado o del software
especificado en 5.D.2.a 0 5.D.2.c.

8542.39.99

Los demés.

99

Los demas.

Unicamente: Equipos disefiados especialmente
para el desarrollo o la produccién de equipos
especificados en el articulo 5.A.2, 5A3 y 514 o
5.B.2.b; equipos de medida disefiados
especialmente para evaluar y convalidar las
funciones de seguridad de lainformacién de los
equipos especificados en el articulo 5.A.2, 5.A.3 o
5.A.4, o del software especificado o del software
especificado en 5.D.2.a 0 5.D.2.c.

8543.70.99

Los demés.

99

Los demas.

Unicamente: Equipos disefiados especialmente
para el desarrollo o la produccién de equipos
especificados en el articulo 5.A.2, 5A3y 514 o
5.B.2.b; equipos de medida disefiados
especialmente para evaluar y convalidar las
funciones de seguridad de lainformacién de los
equipos especificados en el articulo 5.A.2, 5,A.3 o
5.A.4, o del software especificado o del software
especificado en 5.D.2.a 0 5.D.2.c.

9030.20.02

Osciloscopios y oscilografos.

00

Osciloscopios y oscilégrafos.

Unicamente: Equipos disefiados especialmente
para el desarrollo o la produccién de equipos
especificados en el articulo 5.A.2, 5A3 y 5.1.4 o
5.B.2.b; equipos de medida disefiados
especialmente para evaluar y convalidar las
funciones de seguridad de lainformacién de los
equipos especificados en el articulo 5.A.2, 5.A.3 o
5.A4, o del software especificado o del software
especificado en 5.D.2.a05.D.2.c.

9030.89.05

Los demés.

99

Los demas.

Unicamente: Equipos disefiados especialmente
para el desarrollo o la produccién de equipos
especificados en el articulo 5.A.2, 5A3 y 514 o
5.B.2.b; equipos de medida disefiados
especialmente para evaluar y convalidar las
funciones de seguridad de lainformacién de los
equipos especificados en el articulo 5.A.2, 5,A.3 o
5.A.4, o del software especificado o del software
especificado en 5.D.2.a 0 5.D.2.c.
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Categoria 6: Sensores y laseres

6.A. Sistemas, equipos y componentes

Acusticos

Grupo 6.A.1
Sistemas acusticos, equipos y los componentes, segun se indica:
a. Sistemas marinos acusticos, equipos y componentes especialmente disefiados para ellos,
segun se indica:
1. Sistemas activos (transmisores o transmisores y receptores), equipos y componentes
disefiados especialmente para ellos, segun se indica:
Nota: 6.A.1.a.1. no somete a control el siguiente equipo:

a. Las sondas de profundidad que funcionen en la vertical por debajo del
aparato, no posean funcién de barrido de mas de + 20° y se utilicen
exclusivamente para medir la profundidad del agua o la distancia de
objetos sumergidos o enterrados o para la deteccién de bancos de
peces;

b. Las balizas acusticas, segun se indica:

1. Balizas acusticas para emergencias;
2. Emisores acusticos (pingers) disefiados especialmente para
relocalizar o retornar a una posicién subacuética.
a. Equipos acusticos de estudio topograficos del fondo marino, segun indica:
1. Buques de superficie, y equipos de estudio disefiados para cartografia
topografica del fondo marino y que cumplan todo lo siguiente:

a. Disefiados para efectuar mediciones en angulos superiores a
20° respecto de la vertical;

b. Disefiados para medir profundidades superiores a 600 m por
debajo de la superficie del agua;

C. Resolucion de sondeo a menos de 2; y

d. Mejora de la exactitud de la profundidad a través de una
indemnizacion por todos los siguientes:
1. El movimiento del sensor acustico;
2. En el agua la propagacion del sensor al fondo del mar y la

espalda, y

3. La velocidad del sonido en el sensor;

Notas técnicas:

1. Resolucién de sondeo es el ancho de la franja (grados), dividido

por el numero maximo de sondeos de la franja.
2. Mejora incluye la posibilidad de compensar por medios externos.
2. Equipos subacuaticos disefiados para cartografia topografica del fondo marino
y que tengan cualquiera de lo siguiente:

Nota técnica: El nivel de presién del sensor acustico determina el nivel de
profundidad del equipo especificado en 6.A.1.a.1.a.2.

a. Que tengan todas las caracteristicas siguientes:
1. Disefiados o modificados para funcionar a profundidades
superiores a los 300 m, y
2. Tasa de sondeo mayor a 3,800 m/s; o
Nota técnica: Tasa de sondeo es el producto de la velocidad méxima (m/s) en
la que el sensor puede operar y el nimero maximo de sondeos de la franja
asumiendo el 100% de cobertura. Para sistemas que producen sondeos en dos
direcciones (sonares 3D), se debe utilizar el maximo de la frecuencia de sondeo
en cualquier direccion.
b. Equipo de sondeo no especificado en 6.A.1.a.1.a.2.a, que contenga todas
las caracteristicas siguientes:
1. Disefiados o modificados para operar a profundidades superiores a
100 m;
2. Disefiado para tomar mediciones en un angulo superior a 20° de la
vertical;
3. Que tenga cualquiera de las caracteristicas siguientes:
a. Frecuencia de operacion por debajo de 350 kHz; o
b. Disefiado para medir la topografia del fondo marino a una
distancia superior a 200 m del sensor acustico; y
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4. Mejora de la precision de la profundidad a través de la
compensacion de todas las caracteristicas siguientes:
a. Movimiento del sensor acustico;
b. Propagacion en el agua desde el sensor hasta el fondo del mary
de regreso; y
c. Velocidad del sonido en el sensor.
3. Side Scan Sonar (SSS) o de apertura sintética Sonar (SAS), disefiado para
obtener imagenes de los fondos marinos y que tiene todas las caracteristicas
siguientes, y especialmente disefiado para transmitir y recibir arreglos de discos
acusticos para los mismos:
a. Disefiados o modificados para funcionar a profundidades

superiores a 500 m, y

b. Una tasa de cobertura de area de mas de 570 m?s mientras
funciona en el rango maximo que puede operar con una

resolucion a lo largo de la pista de menos de 15 cm; y

c. Resolucion a través de la pista de menos de 15 cm;

Notas técnicas:

1. Tasa de cobertura de area (m%s) es el doble del producto
de la gama de sonar (m) y la velocidad maxima (m/s) en la
que el sensor puede funcionar en el rango.

2. Resolucién a lo largo de la pista (cm), para tnicamente
SSS, es el producto de acimut (horizontal) de la anchura del
haz (grados) y el alcance del sonar (m) y 0.873.

3. A través de la resolucion pista (cm) es de 75 dividido por el
ancho de banda de la sefal (kHz).

b. Sistemas o matrices de transmision y recepcion, disefiadas para la deteccién o
localizacién de objetos que tengan cualquiera de las caracteristicas siguientes:

C.

1. Una frecuencia de transmisién inferior a 10 kHz;
2. Nivel de presion acustica superior a 224 dB (referencia 1 yp Pa a 1 m) para los
equipos que funcionen a una frecuencia comprendida en la banda de 10 kHz a 24 kHz
inclusive;
3. Nivel de presién acustica superior a 235 dB (referencia 1 pPa a 1 m) para los
equipos que funcionen a una frecuencia comprendida en la banda de 24 kHz a 30
kHz;
4. Que formen haces de menos de 1° en cualquier eje y funcionen a una frecuencia
inferior a 100 kHz;
5. Que estén disefiados para funcionar con un alcance no ambiguo, en presentacion
visual, superior a 5,120m; o
6. Que estén disefiados para soportar, en funcionamiento normal, la presién de
profundidades superiores a 1,000 m y dotados de transductores que reunan
cualquiera de las siguientes caracteristicas:
a. Con compensacién dinamica de la presion; o
b. Que utilicen como elemento de transduccién un material distinto del titanato
zirconato de plomo;

Proyectores acusticos, incluidos los transductores, que incorporen elementos

piezoeléctricos, magnetoestrictivos, electroestrictivos, electrodinamicos o hidraulicos que
funcionen por separado o en una combinacién determinada y que tengan cualquiera de
las caracteristicas siguientes:

Nota 1: El régimen de control de los proyectores acusticos, incluidos los
transductores, disefiados especialmente para otros equipos no especificados
en 6.A.1. vendra determinado por el régimen de control de esos otros equipos.

Nota 2: En 6.A.1.a.1.c. no somete a control las fuentes electrénicas que dirigen
el sonido s6lo verticalmente, ni las fuentes mecanicas [por ejemplo, cafiones de
aire o cafiones de aire o de vapor (vapor shock gun)] o quimicas (por ejemplo,
explosivas).

Nota 3: Elementos piezoeléctricos especificados en 6.A.1.a.1.c. incluyen
aquellos fabricados a partir de cristales unicos de niobato de plomo-magnesio /
titanato de plomo [Pb(Mg13Nb23)O03-PbTiO3 o PMN-PT] de una solucién sélida
o cristales unicos de niobato de plomo-indio / niobato de plomo-magnesio /
titanato de plomo [Pb(In12Nb1/2)O3-Pb(Mg13Nb23)O3 - PbTiO3, o PIN-PMN-PT]
a partir de una solucién solida.
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1. Operar a frecuencias inferiores a 10 kHz y que tengan cualquiera de las
caracteristicas siguientes:
a. No estar disefiados para funcionar continuamente al 100 % de su ciclo de
funcionamiento y que tengan un 'nivel de la fuente en campo libre (SLRMS)'
radiado superior a (10log(f) + 169,77) dB (referencia 1 uPa a 1 m), en el que f
es la frecuencia en hercios de la respuesta de voltaje de transmisién (TVR)
maxima por debajo de 10 kHz, o
b. Estar disefiados para funcionar continuamente al 100 % de su ciclo de
funcionamiento y que tengan un 'nivel de la fuente en campo libre (SLrwvs)'
radiado al 100 % de su ciclo de funcionamiento superior a (10log(f) + 159,77)
dB (referencia 1 pPa a 1 m), en el que f es la frecuencia en hercios de la
respuesta de voltaje de transmisién (TVR) maxima por debajo de 10 kHz, o
Nota técnica: El ‘nivel de la fuente en campo libre (SLrus)' se define a lo largo
del eje de respuesta maxima y en el campo lejano del proyector acustico.
Puede obtenerse a partir de la respuesta de voltaje de transmisién utilizando la
siguiente ecuacion: SLrus = (TVR + 20log Virus) dB (ref 1 uPa a 1 m), en el que
SLrus es el nivel de fuente, TVR es la respuesta de voltaje de transmisién y
Vrus es el voltaje de excitacién del proyector.
2. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde 2014
N.B: Véase 6.A.1.a.1.c.1. para los elementos previamente especificados en
6.A.1.a.1.c.2.
3. Supresion de Iébulos laterales superior a 22 dB;
d. Sistemas acusticos y equipos, destinados a determinar la posicion de buques o
vehiculos subacuaticos que tengan las caracteristicas siguientes, y componentes
disefiados especialmente para ellos:
1. Deteccién de rango superior a 1,000 m, y
2. Precision de posicionamiento inferior a 10 m rms (media cuadratica) medidos a una
distancia de 1,000 m;
Nota: En 6.A.1.a.1.d. incluye:
a. Los equipos que utilizan el proceso de sefales coherente entre dos o mas
balizas y la unidad de hidréfono transportada por el buque de superficie o
vehiculo subacuatico;
b. Los equipos capaces de corregir automaticamente los errores de
propagacion de la velocidad del sonido para el calculo de un punto.
e. Sonares activos individuales, disefiados especialmente o modificados para detectar,
localizar y clasificar automaticamente los nadadores o buceadores, que tiene todas las
caracteristicas siguientes:
1. Deteccion de distancia superior a 530 m;
2. Precision de posicionamiento inferior a 15 m rms (media cuadratica) medidos a una
distancia de 530 m, y
3. Pulso de transmision de la sefial de ancho de banda superior a 3 kHz;

N.B. Para los sistemas de deteccién de buzo, especialmente disefiados o modificados
para uso militar, véase la Lista de Municiones.

Nota: para 6.A.1.a.1.e., donde varios rangos de deteccion se especifican para los
varios ambientes, la gama mas grande de deteccion se utiliza.

2. Sistemas pasivos, equipos y componentes disefiados especialmente para ellos, segun se
indica:
Nota: 6.A.1.a.2. también se aplica a equipos receptores, relacionados o no en
funcionamiento normal con equipos activos separados, y componentes disefiados
especialmente para ellos.
a. Hidréfonos que tengan cualquiera de las siguientes caracteristicas:
Nota: El estado de los hidréfonos disefiados especialmente para otros equipos
se determina por el estado de los otros equipos.
Nota Técnica:
1. Los hidréfonos constan de uno o mas elementos sensores que producen un
solo canal de salida acustica. Los que contienen muiltiples elementos pueden
ser referidos como un grupo de hidréfonos.
2. Para los propésitos de 6.A.1.a.2.a., los transductores acusticos submarinos
disefiados para funcionar como receptores pasivos son hidréfonos.
1. Estar dotados de elementos sensores flexibles continuos;
2. Estar dotados de conjuntos flexibles de elementos sensores discretos, de diametro
o longitud inferior a 20 mm y con una separacion entre elementos inferior a 20 mm;
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3. Que tengan cualquiera de los elementos sensores siguientes:
a. Fibras opticas;
b. Peliculas poliméricas piezoeléctricas’ distintas del fluoruro de
polivinilideno(<PVDF>) y sus copolimeros {P(VDF-TrFE) y P(VDF-TFE)}; o
c. Materiales compuestos (composites) piezoeléctricos flexibles;
d. Cristales piezoeléctricos Unicos de niobato de plomo-magnesio / titanato de
plomo (Pb(Mg13Nb23)O3-PbTiO3, o PMN-PT) a partir de una solucion
solida, o
e. Cristales piezoeléctricos Unicos de niobato de plomo-indio / niobato de
plomo-magnesio / titanato de plomo (Pb(In12Nb12)O3—Pb(Mg13Nbz2/3)O3—
PbTiOs, o PIN-PMN-PT) a partir de una solucién sélida
4. Una sensibilidad de los hidréfonos mejor que — 180 dB a cualquier profundidad, sin
compensacion de la aceleracion;
5. Disefiados para funcionar a profundidades superiores a 35 m con compensacién de
la aceleracion; o
6. Disefiados para operar a profundidades superiores a 1,000 m y que tengan una
sensibilidad de hidréfono mejor que -230 dB por debajo de 4 kHz;
Notas técnicas:

5

1. Los elementos sensores denominados ‘peliculas poliméricas piezoeléctricas
consisten en una pelicula polimérica polarizada tensada y sujeta a un
bastidor o carrete (mandril).

2. Los elementos sensores de materiales compuestos (composites)
piezoeléctricos flexibles consisten en fibras o particulas ceramicas
piezoeléctricas combinadas con un compuesto de caucho, polimérico o epoxi
eléctricamente aislante y acusticamente transparente, siendo el compuesto
parte integrante de los elementos sensores.

3. La sensibilidad de los hidréfonos se define como veinte veces el logaritmo
decimal de la relacion entre la tensién eficaz de salida (RMS) y una referencia
de 1V eficaz (RMS) cuando el sensor del hidréfono, sin preamplificador, se
sitte en un campo acustico de ondas planas con una presion eficaz (RMS) de
1 pPa. Por ejemplo, un hidréfono de —160 dB (referencia, 1 V por uPa) daria
una tension de salida de 108 V en este campo, mientras que uno de — 180
dB de sensibilidad solo daria una tension de salida de 10-° V. Por lo tanto —
160 dB es mejor que — 180 dB.

b. Baterias de hidréfonos acusticos remolcadas que tengan cualquiera de las siguientes
caracteristicas:

Nota Técnica: Conjunto de hidréfonos consisten en un nimero de hidréfonos que
proporcionan multiples canales de salida acusticas.

1. Espaciado entre los grupos de hidréfonos inferior a 12.5 m o 'modificables’ para
tener un espaciado entre los grupos de hidréfonos inferior a 12.5 m;

2. Disefadas o modificables para funcionar a profundidades superiores a 35 m;

Nota técnica: El término modificables de 6.A.1.a.2.b.1. y 2. significa que incluyen
dispositivos que permiten la modificacién del cableado o de las interconexiones
para modificar el espaciado de los grupos de hidréfonos o los limites de
profundidad de funcionamiento. Estos dispositivos son: cableado de repuesto que
represente mas del 10 % del nimero de cables, bloques de ajuste del espaciado
de los grupos de hidréfonos o dispositivos internos de limitacién de profundidad
que sean ajustables o que controlen mas de un grupo de hidréfonos.

3. Detectores de rumbo incluidos en 6.A.1.a.2.d.;

4. Tubos para bateria reforzados longitudinalmente;

5. Baterias montadas, con un diametro inferior a 40 mm;

6. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde el 2007;

7. Caracteristicas de los hidréfonos incluidas en 6.A.1.a.2.g; o

8. Sensores hidroacusticos basados en acelerémetros especificados en 6.A.1.a.2.9.;

c. Equipo de procesado disefiado especialmente para baterias de hidréfonos acusticos
remolcadas que tengan programabilidad accesible al usuario y proceso y correlacion en el
dominio del tiempo o de la frecuencia, incluidos el andlisis espectral, el filtrado digital y la
formacion de haz mediante transformada rapida de Fourier u otras transformadas o
procesos;
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d. Detectores de rumbo que tengan todas las caracteristicas siguientes:
1. Una exactitud mejor que + 0.5°%; y
2. Disefiados para funcionar a profundidades superiores a 35 m o que tengan un
dispositivo sensor de profundidad, ajustable o desmontable, para funcionamiento a
profundidades superiores a 35 m;
N.B.: Para los sistemas inerciales de rumbo, véase 7.A.3.c.

e. Conjunto de hidréfonos de orilla o de fondo que tengan cualquiera de lo siguiente:
1. Estar dotados de hidréfonos incluidos en 6.A.1.a.2.a.;

2. Estar dotados de médulos de sefiales de grupos de hidréfonos multiplexados que
tengan todas las caracteristicas siguientes:

a. Disefiados para funcionar a profundidades superiores a 35 m o que tengan un
dispositivo sensor de profundidad, ajustable o desmontable, para funcionamiento
a profundidades superiores a 35 m; y

b. Capaces de ser intercambiados operacionalmente con médulos de baterias de
hidréfonos acusticos remolcables; o

3. Que incorporen los sensores hidroacusticos basados en acelerémetros
especificados en 6.A.1.a.2.9 .;

f. Equipo de procesado disefiado especialmente para sistemas de cable de fondo o de
orilla (bayor bottom cable) con programabilidad accesible al usuario y proceso y
correlacion en el dominio del tiempo o de la frecuencia, incluidos el analisis espectral, el
filtrado digital y la formacién de haz mediante transformada rapida de Fourier u otras
transformadas o procesos;
g. Sensores hidroacusticos basados en acelerometros, que reunan todas las
caracteristicas siguientes:
1. Estar compuestos de tres acelerémetros dispuestos a lo largo de tres ejes distintos
2. Tener una 'sensibilidad a la aceleracion' global mejor que 48 dB (referencia
1 000 mV rms por 1 g)
3. Estar disefiados para funcionar a profundidades superiores a 35 m, y
4. Funcionar a una frecuencia inferior a 20 kHz.
Nota: 6.A.1.a.2.g no somete a control los sensores de velocidad de particulas o
geofonos.
Nota: 6.A.1.a.2 somete asimismo a control los equipos receptores, con independencia de
que en su aplicaciéon normal se relacionen o no con equipos activos separados, y los
componentes especialmente disefiados para ellos.
Notas técnicas:
1. Los sensores hidroacusticos basados en acelerometros también son conocidos como
sensores vectoriales.
2. La 'sensibilidad a la aceleracion’ se define como veinte veces el logaritmo decimal de la
relacion entre la tension eficaz (rms) de salida y una referencia de 1 V eficaz (rms) cuando el
sensor hidroacustico, sin preamplificador, se situe en un campo acustico de ondas planas
con una aceleracion rms de 1 g (es decir, de 9,81 m/s?).
b. Equipo de registro sonar de correlacién-velocidad y Doppler-velocidad disefiado para medir la
velocidad horizontal del equipo portador con respecto al fondo marino segun se indica:
1. Equipo de registro sonar de -correlacion-velocidad que tenga cualquiera de las
caracteristicas siguientes:
a. Disefiado para funcionar a distancias superiores a 500 m entre el portador y el fondo
marino; o
b. Con una exactitud de velocidad mejor que el 1% de la velocidad;

2. Equipo de registro sonar de Doppler-velocidad con una exactitud de velocidad mejor que el
1 % de la velocidad.

Nota 1: 6.A.1.b. no somete a control las sondas de profundidad que se limiten a una de las
siguientes funciones:

a. Medicién de la profundidad del agua;
b. Medicién de la distancia de objetos sumergidos o enterrados; o
c. Deteccién de bancos de peces.

Nota 2: 6.A.1.b. no somete a control el equipo disefiado especialmente para la instalacion en
buques de superficie.

c. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde el 2010.
N.B.: Para los sistemas de disuasion buceador acustica, ver 8.A.2.r
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Fraccion L o
. Descripcion Acotacion
Arancelaria/NICO
Aparatos para la recepcion, conversion, | Unicamente: Equipo de procesado disefiado

8517.62.17

emision y transmisién o regeneracion de
voz, imagen u otros datos, incluidos los
de conmutacién y encaminamiento
("switching and routing apparatus").

91

Los demas modems.

99

Los demas.

especialmente para baterias de hidr6fonos acusticos
remolcadas que tengan programabilidad accesible al
usuario y proceso y correlacion en el dominio del
tiempo o de la frecuencia, incluidos el andlisis
espectral, el filtrado digital y la formacion de haz
mediante transformada rapida de Fourier u otras
transformadas o procesos; y/o detectores de rumbo
con una exactitud mejor que + 0.5°; y disefiados
para funcionar a profundidades superiores a 35 m o
que tengan un dispositivo sensor de profundidad,
ajustable o desmontable, para funcionamiento a
profundidades superiores a 35 m.

8518.21.02

Un altavoz (altoparlante) montado en su
caja.

02

Capaces de reproducir audio proveniente
de soportes de almacenamiento digital
extraible o fuentes inaldmbricas (por
ejemplo: Wi-fi, Bluetooth).

99

Los demas.

Unicamente: Proyectores acusticos, incluidos los
transductores, que incorporen elementos
piezoeléctricos, magnetoestrictivos, electroestrictivos,
electrodinamicos o hidraulicos que funcionen por
separado o en una combinacién determinada a
frecuencias inferiores a 10 kHz y que no esten
disefiados para funcionar continuamente al 100 %
de su ciclo de funcionamiento y que tengan un 'nivel
de la fuente en campo libre (SLRMS)' radiado
superior a (10log(f) + 169,77) dB (referencia 1 yPa a
1 m), en el que f es la frecuencia en hercios de la
respuesta de voltaje de transmisiéon (TVR) maxima
por debajo de 10 kHz, o disefiados para funcionar
continuamente al 100 % de su ciclo de
funcionamiento y que tengan un 'nivel de la fuente
en campo libre (SLRMS)' radiado al 100 % de su
ciclo de funcionamiento superior a (10log(f) +
159,77) dB (referencia 1 yPa a 1 m), en el que f es
la frecuencia en hercios de la respuesta de voltaje
de transmision (TVR) maxima por debajo de 10 kHz,
o supresion de I6bulos laterales superior a 22 dB.

8518.22.02

Varios altavoces (altoparlantes)
montados en una misma caja.

02

Capaces de reproducir audio proveniente
de soportes de almacenamiento digital
extraible o fuentes inaldmbricas (por
ejemplo: Wi-fi, Bluetooth).

99

Los demas.

Unicamente: Proyectores acusticos, incluidos los
transductores, que incorporen elementos
piezoeléctricos, magnetoestrictivos, electroestrictivos,
electrodinamicos o hidraulicos que funcionen por
separado o en una combinacion determinada a
frecuencias inferiores a 10 kHz y que no esten
disefiados para funcionar continuamente al 100 %
de su ciclo de funcionamiento y que tengan un 'nivel
de la fuente en campo libre (SLRMS)' radiado
superior a (10log(f) + 169,77) dB (referencia 1 yPa a
1 m), en el que f es la frecuencia en hercios de la
respuesta de voltaje de transmisiéon (TVR) maxima
por debajo de 10 kHz, o disefiados para funcionar
continuamente al 100 % de su ciclo de
funcionamiento y que tengan un 'nivel de la fuente
en campo libre (SLRMS)' radiado al 100 % de su
ciclo de funcionamiento superior a (10log(f) +
159,77) dB (referencia 1 yPa a 1 m), en el que f es
la frecuencia en hercios de la respuesta de voltaje
de transmision (TVR) maxima por debajo de 10 kHz,
o supresion de I6bulos laterales superior a 22 dB.
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Unicamente: Proyectores acusticos, incluidos los
transductores, que incorporen elementos
piezoeléctricos, magnetoestrictivos, electroestrictivos,
electrodinamicos o hidraulicos que funcionen por
separado o en una combinacién determinada a
frecuencias inferiores a 10 kHz y que no esten
disefiados para funcionar continuamente al 100 %
de su ciclo de funcionamiento y que tengan un 'nivel
de la fuente en campo libre (SLRMS)' radiado
superior a (10log(f) + 169,77) dB (referencia 1 yPa a
1 m), en el que f es la frecuencia en hercios de la
respuesta de voltaje de transmision (TVR) maxima
por debajo de 10 kHz, o disefiados para funcionar
continuamente al 100 % de su ciclo de
funcionamiento y que tengan un 'nivel de la fuente
en campo libre (SLRMS)' radiado al 100 % de su
ciclo de funcionamiento superior a (10log(f) +
159,77) dB (referencia 1 yPa a 1 m), en el que f es
la frecuencia en hercios de la respuesta de voltaje
de transmision (TVR) maxima por debajo de 10 kHz,
o supresion de I6bulos laterales superior a 22 dB.

Unicamente: Equipo de procesado disefiado
especialmente para baterias de hidréfonos acusticos
remolcadas que tengan programabilidad accesible al
usuario y proceso y correlacién en el dominio del
tiempo o de la frecuencia, incluidos el analisis
espectral, el filtrado digital y la formacion de haz
mediante transformada rapida de Fourier u otras
transformadas o procesos; y/o detectores de rumbo
con una exactitud mejor que + 0.5°; y disefiados
para funcionar a profundidades superiores a 35 m o
que tengan un dispositivo sensor de profundidad,
ajustable o desmontable, para funcionamiento a
profundidades superiores a 35 m.

Unicamente: Equipo de procesado disefiado
especialmente para baterias de hidréfonos acusticos
remolcadas que tengan programabilidad accesible al
usuario y proceso y correlacién en el dominio del
tiempo o de la frecuencia, incluidos el analisis
espectral, el filtrado digital y la formacion de haz
mediante transformada rapida de Fourier u otras
transformadas o procesos; y/o detectores de rumbo
con una exactitud mejor que + 0.5°; y disefiados
para funcionar a profundidades superiores a 35 m o
que tengan un dispositivo sensor de profundidad,
ajustable o desmontable, para funcionamiento a
profundidades superiores a 35 m.

8518.29.99 Los demaés.
00 | Los demas.
Procesadores de audio o compresores,
limitadores, expansores, controladores
8518.40.04 automaticos de_ ganancia, recortadores
de pico con o sin ecualizadores, de uno
0 mas canales con impedancia de
entrada y salida de 600 ohms.
8518.40.99 Los demés.
Preamplificadores, excepto los de 10 o mas
01 | entradas cuando se presenten con
expansor-compresor de volumen.
99 | Los demas.
8518.90.99 Los demaés.
99 | Los demas.

Unicamente: Proyectores acusticos, incluidos los
transductores, que incorporen elementos
piezoeléctricos, magnetoestrictivos, electroestrictivos,
electrodinamicos o hidraulicos que funcionen por
separado o en una combinacion determinada a
frecuencias inferiores a 10 kHz y que no esten
disefiados para funcionar continuamente al 100 %
de su ciclo de funcionamiento y que tengan un 'nivel
de la fuente en campo libre (SLRMS)' radiado
superior a (10log(f) + 169,77) dB (referencia 1 yPa a
1 m), en el que f es la frecuencia en hercios de la
respuesta de voltaje de transmision (TVR) maxima
por debajo de 10 kHz, o disefiados para funcionar
continuamente al 100 % de su ciclo de
funcionamiento y que tengan un 'nivel de la fuente
en campo libre (SLRMS)' radiado al 100 % de su
ciclo de funcionamiento superior a (10log(f) +
159,77) dB (referencia 1 yPa a 1 m), en el que f es
la frecuencia en hercios de la respuesta de voltaje
de transmisién (TVR) maxima por debajo de 10 kHz,
o supresion de I6bulos laterales superior a 22 dB.
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Unicamente: Equipo de procesado disefiado
especialmente para baterias de hidréfonos acusticos
remolcadas que tengan programabilidad accesible al
usuario y proceso y correlacion en el dominio del
tiempo o de la frecuencia, incluidos el analisis
espectral, el filtrado digital y la formacion de haz
mediante transformada rapida de Fourier u otras
transformadas o procesos; y/o detectores de rumbo
con una exactitud mejor que + 0.5°; y disefiados
para funcionar a profundidades superiores a 35 m o
que tengan un dispositivo sensor de profundidad,
ajustable o desmontable, para funcionamiento a
profundidades superiores a 35 m.

Unicamente: Detectores de rumbo; conjunto de
hidréfonos de orilla o de fondo; equipo de registro
sonar de correlacion-velocidad y Doppler-velocidad
disefiado para medir la velocidad horizontal del
equipo portador con respecto al fondo marino
Sistemas o matrices de transmisién y recepcion,
disefiadas para la deteccion o localizacion de
objetos; sistemas y equipos acuUsticos vy
componentes  disefiados  especialmente  para
determinar la posicion de buques o vehiculos
subacuaticos; y sonares activos individuales,
disefiados especialmente o modificados para
detectar, localizar y clasificar automaticamente los
nadadores o buceadores, en los términos
comprendidos en el Grupo 6.A.1; hidréfonos que
tengan  cualquiera de las  caracteristicas
especificadas en 6.A.1.a.2; conjunto de hidréfonos
de orilla o de fondo; y/o sensores hidroacusticos
basados en acelerémetros.

Unicamente: Detectores de rumbo; conjunto de
hidréfonos de orilla o de fondo; equipo de registro
sonar de correlaciéon-velocidad y Doppler-velocidad
disefiado para medir la velocidad horizontal del
equipo portador con respecto al fondo marino
Sistemas o matrices de transmisién y recepcion,
disefiadas para la deteccion o localizacion de
objetos; sistemas y equipos acusticos vy
componentes  disefiados  especialmente para
determinar la posicion de buques o vehiculos
subacuaticos; y sonares activos individuales,
disefiados especialmente o modificados para
detectar, localizar y clasificar automaticamente los
nadadores o buceadores; baterias de hidrofonos;
equipo de procesado disefiado especialmente para
baterias de hidréfonos acusticos remolcadas que
tengan programabilidad accesible al usuario y
proceso y correlaciéon en el dominio del tiempo o de
la frecuencia, incluidos el analisis espectral, el
filtrado digital y la formacién de haz mediante
transformada rapida de Fourier u otras
transformadas o procesos; equipo de procesado
disefiado especialmente para sistemas de cable de
fondo o de orilla, en los términos comprendidos en
el Grupo 6.A.1.

186 DIARIO OFICIAL
8519.89.99 Los demas.
00 | Los demas.
9014.80.03 Los demas instrumentos y aparatos.
01 | Sondas acusticas o sondas de ultrasonido.
99 | Los demas.
9014.90.02 Partes y accesorios.
99 | Los demas.
9015.80.99 Los demas.
99 | Los demas.

Unicamente: Equipos acuUsticos de estudio
topograficos del fondo marino: buques de superficie,
y equipos de estudio disefiados para cartografia
topografica del fondo marino; equipos subacuaticos
disefiados para cartografia topografica del fondo
marino; y Side Scan Sonar (SSS) o de apertura
sintética Sonar (SAS), disefiado para obtener
imagenes de los fondos marinos, y especialmente
disefiado para transmitir y recibir arreglos de discos
acusticos para los mismos, en los términos
comprendidos en el Grupo 6.A.1
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Sensores 6pticos

Grupo 6.A.2 Sensores 0 equipos 6pticos y componentes de los mismos segun se indica:
a. Detectores 6pticos segun se indica:
1. Detectores de estado sélido calificados para uso espacial, segun se indica:
Nota: A efectos de 6.A.2.a.1, los detectores de estado sélido incluyen los conjuntos de
plano focal.
a. Detectores de estado sodlido calificados para uso espacial que cumplan todo lo
siguiente:
1. Respuesta de pico en una gama de longitudes de onda superiores a 10 nm pero
no superiores a 300 nm; y
2. Respuesta inferior a 0.1% con respecto a la respuesta de pico a longitudes de
onda superiores a 400 nm;
b. Detectores de estado sdlido calificados para uso espacial que cumplan todo lo
siguiente:
1. Respuesta de pico en una gama de longitudes de onda superiores a 900 nm pero
no superiores a 1,200 nm y
2. Constante de tiempo de respuesta igual o inferior a 95 ns;
c. Detectores de estado sélido calificados para uso espacial que tengan una respuesta
de pico en una gama de longitudes de onda superiores a 1,200 nm pero no superiores a
30,000 nm;
d. Conjuntos de plano focal calificados para uso espacial que tengan mas de 2,048
elementos por conjunto y con respuesta de pico en una gama de longitudes de onda
superiores a 300 nm pero no superiores a 900 nm,
2. Tubos intensificadores de imagen y los componentes disefiados especialmente para ellos,
segun se indica:
Nota: 6.A.2.a.2. no somete a control los tubos fotomultiplicadores no generadores de
imagen con sensor de electrones en vacio que consistan Gnicamente en alguno de los
siguientes componentes:
a. Un anico anodo metalico; o
b. Anodos metélicos cuya distancia entre centros sea superior a 500 micras.
Nota técnica: La multiplicacion de carga es una forma de amplificacién electrénica de
imagen, y se define como la generacién de portadores de carga como consecuencia de
un proceso de ganancia de ionizacién por impacto. Los sensores de multiplicacién de
carga pueden asumir la forma de tubos intensificadores de imagen, de detectores de
estado solido o de conjuntos de plano focal.
a. Tubos intensificadores de imagen que cumplan todo lo siguiente:
1. Respuesta de pico en una gama de longitudes de onda superiores a 400 nm
pero no superiores a 1,050 nm;
2. Amplificacion electrénica de imagen que emplee cualquiera de los siguientes
elementos:
a. Placas de microcanal con un paso de agujeros (distancia entre centros) igual
o inferior a 12 micras; o
b. Un dispositivo sensor de electrones con una distancia entre pixeles sin
compresion igual o inferior a 500 micras, disefiado especialmente o modificado
para obtener una multiplicacién de carga por medios distintos de las placas de
microcanal; y
3. Cualquiera de los siguientes fotocatodos:

a. Fotocatodos multialcalinos (por ejemplo S-20 y S-25), que tengan una
fotosensibilidad superior a 350 pwA/Im;
b. Fotocatodos de GaAs o de GalnAs; o
c. Otros fotocatodos semiconductores compuestos IlI/V que tengan una maxima
sensibilidad de radiacion superior a 10 mA/W;
b. Tubos intensificadores de imagen que tengan todas las caracteristicas siguientes:
1. Respuesta de pico en una gama de longitudes de onda superiores a 1,050 nm
pero no superiores a 1,800 nm;
2. Amplificacién electrénica de imagen que emplee cualquiera de los siguientes
elementos:
a. Placas de microcanal con un paso de agujeros (distancia entre centros)
igual o inferior a 12 micras; o
b. Un dispositivo sensor de electrones con una distancia entre pixeles sin
compresiéon igual o inferior a 500 micras, especialmente disefiado o
modificado para obtener una multiplicacion de carga por medios distintos de
las placas de microcanal; y
3. Fotocatodos semiconductores (por ejemplo GaAs o GalnAs) compuestos IlI/V y
fotocatodos de transferencia de electrones que tengan una sensibilidad maxima de
radiacion superior a 15 mA/W;
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c. Componentes disefiados especialmente, segun se indica:
1. Placas de microcanal con un paso de agujeros (distancia entre centros) igual o
inferiora 12 micras;
2. Un dispositivo sensor de electrones con una distancia entre pixeles sin
compresion igual o inferior a 500 micras, especialmente disefiado o modificado para
obtener una multiplicacion de carga por medios distintos de las placas de
microcanal;
3. Fotocatodos semiconductores (por ejemplo GaAs o GalnAs) compuestos III/V y
fotocatodos de transferencia de electrones;
Nota: 6.A.2.a.2.c.3. no somete a control los fotocatodos semiconductores
compuestos disefiados para obtener una sensibilidad maxima de radiacion:
a. igual o superior a 10 mA/W en la respuesta de pico en una gama de
longitud de onda superior a 400 nm pero no superior a 1,050 nm; o
b. igual o superior a 15 mA/W en la respuesta de pico en una gama de
longitud de onda superior a 1,050 nm pero no superior a 1,800 nm.
3. Conjuntos de plano focal no calificados para uso espacial, segun se indica:
N.B. Los conjuntos de plano focal no -calificados para uso espacial de
microbolémetros sélo se incluyen en 6.A.2.a.3.1.
Nota técnica: Los conjuntos multielemento de detectores, lineales o bidimensionales,
son denominados conjuntos de plano focal.
Notal: 6.A.2.a.3. incluye los conjuntos de fotoconductores y los conjuntos
fotovoltaicos.
Nota2: 6.A.2.a.3. no somete a control:
a. Multielementos (no mas de 16 elementos) encapsulados, constituidos
por células fotoconductoras que utilicen cualquiera de las siguientes
sustancias: sulfuro de plomo o seleniuro de plomo.
b. Detectores piroeléctricos que utilicen cualquiera de las siguientes
sustancias:
1. Sulfato de triglicina y variantes;
2. Titanato de zirconio-lantano-plomo y variantes;
3. Tantalato de litio;
4. Fluoruro de polivinilideno y variantes; o
5. Niobato de estroncio bario y variantes;
c. Conjuntos de plano focal disefAados especialmente o modificados para
obtener una multiplicacion de carga y que por su disefio estan limitados a
poseer una sensibilidad maxima de radiacién igual o inferior a 10 mA/W
con longitudes de onda superiores a 760 nm, que cumplan todo lo
siguiente:
1. Inclusién de un mecanismo limitador de respuesta concebido para
no ser retirado ni modificado; y
2. Alguna de las caracteristicas siguientes:
a. El mecanismo limitador de respuesta esta integrado o
combinado con el elemento detector; o
b. El conjunto de plano focal sélo funciona cuando el
mecanismo limitador de respuesta esta instalado.
Nota técnica:
Un mecanismo limitador de respuesta integrado en el elemento detector
esta disefiado para que no sea posible retirarlo ni modificarlo sin inutilizar el
detector.
d. Matrices termopilares que contengan menos de 5,130 elementos;
a. Conjuntos de plano focal no calificados para uso espacial, que tengan todo lo
siguiente:
1. Elementos individuales con respuesta de pico en una gama de longitudes de
onda superiores a 900 nm pero no superiores a 1,050 nm; y
2. Alguna de las caracteristicas siguientes:
a. Constante de tiempo de respuesta inferior a 0.5 ns; o
b. Diseflados especialmente o modificados para obtener una
multiplicacion de carga y con una sensibilidad maxima de radiacion
superior a 10 mA/W;
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b. Conjuntos de plano focal no calificados para uso espacial, que tengan todo lo
siguiente:
1. Elementos individuales con respuesta de pico en una gama de longitud de
onda superior a 1,050 nm pero no superior a 1,200 nm; y
2. Alguna de las caracteristicas siguientes:
a. Constante de tiempo de respuesta igual o inferior a 95 ns; o
b. Especialmente disefiados o modificados para obtener una
multiplicacién de carga y con una sensibilidad maxima de radiacion
superior a 10 mA/W;
c. Conjuntos de plano focal no calificados para uso espacial no lineales
(bidimensionales), que tengan elementos individuales con respuesta de pico en una
gama de longitud de onda superior a 1,200 nm pero no superior a 30,000 nm;
N.B: Los conjuntos de plano focal no calificados para uso espacial de
microbolémetros a base de silicio u otro material sélo se incluyen en 6.A.2.a.3.1.
d. Conjuntos de plano focal no calificados para uso espacial lineales
(unidimensionales), que tengan todas las siguientes caracteristicas:

1. Elementos individuales con respuesta de pico en una gama de longitud de
onda superior a 1,200 nm pero no superior a 3,000 nm; y
2. Alguna de las caracteristicas siguientes:
a. Un coeficiente entre la dimensién de la direccion de barrido del elemento
detector y la dimensién de la direccion transversal al barrido del elemento
detector inferior a 3.8; o
b. Procesado de sefales en los elementos detectores:
Nota: 6.A.2.a.3.d. no somete a control los conjuntos de plano focal (de no mas de
32 elementos) cuyos elementos detectores sean exclusivamente de germanio.
Nota técnica: A efectos de 6.A.2.a.3.d. se entendera por direccion transversal al
barrido el eje paralelo al conjunto lineal de elementos detectores, y por ‘direccién de
barrido’, el eje perpendicular al conjunto lineal de elementos detectores.
e. Conjuntos de plano focal no calificados para uso espacial lineales
(unidimensionales), que tengan elementos individuales con respuesta de pico en una
gama de longitud de onda superior a 3,000 nm pero no superior a 30,000 nm;
f. Conjuntos de plano focal no calificados para uso espacial infrarrojos, no lineales
(bidimensionales), a base de material para microbolémetro, que tengan elementos
individuales con respuesta no filtrada en una gama de longitud de onda igual o
superior a 8,000 nm pero no superior a 14,000 nm;
Nota técnica: A efectos de 6.A.2.a.3.f., se entiende por microbolémetro un detector
térmico de formacion de imagenes que, como consecuencia del cambio de
temperatura del detector causado por la absorcién de radiacién infrarroja, se utiliza
para generar cualquier senal utilizable.
g. Conjuntos de plano focal no calificados para uso espacial, que tengan todo lo
siguiente:
1. Elementos detectores individuales con respuesta de pico en una gama de
longitudes de onda superiores a 400 nm pero no superiores a 900 nm;
2. Disefiados especialmente o modificados para obtener una multiplicacion de
carga y con una sensibilidad de maxima radiacién superior a 10 mA/W para
longitudes de onda superiores a 760 nm; y
3. Mas de 32 elementos;
b. Sensores monoespectrales de formacion de imagenes y sensores multiespectrales de formacién
de imagenes disefiados para aplicaciones de teledeteccion, y que tengan cualquiera de las
caracteristicas siguientes:
1. Campo de vision instantaneo (IFOV) inferior a 200 prad (microradianes); o
2. Especificados para funcionar en una gama de longitudes de onda superiores a 400 nm pero
no superiores a 30,000 nm y que cumplan todo lo siguiente:
a. Que proporcionen salida de datos de imagen en formato digital; y
b. Que tengan cualquiera de las caracteristicas siguientes:
1. Calificados para uso espacial; o
2. Estar disefiados para funcionamiento aerotransportado, utilizar detectores que no
sean de silicio y tener un campo de vision instantaneo (IFOV) menor que 2.5 mrad
(miliradianes);
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Nota: 6.A.2.b.1 no somete a control los sensores monoespectrales de imagenes, con
respuesta de pico en una gama de longitudes de onda superiores a 300 nm pero no superiores
a 900 nm, que incorporen Unicamente alguno de los detectores no calificados para uso
espacial o conjuntos de plano focal no calificados para uso espacial que se indican a
continuacion:
a. Dispositivos de Carga Acoplada (CCD) no disefiados ni modificados para alcanzar una
multiplicacién de carga; o
b. Dispositivos de Semiconductores de Oxido Metélico Complementarios (CMOS) no
disefiados ni modificados para alcanzar una multiplicacién de carga.
c. Equipos de formacién de imagenes de visién directa que tengan alguno de los siguientes
elementos:
1. Tubos intensificadores de imagen incluidos en 6.A.2.a.2.a. o en 6.A.2.a.2.b ;
2. Conjuntos de plano focal incluidos en 6.A.2.a.3; o
3. Detectores de estado solido incluidos en 6.A.2.a.1;
Nota técnica: La expresion vision directa se refiere a los equipos de formacién de imagenes
que presentan al observador humano una imagen visible sin convertirla en una sefial
electronica para su visualizacién en una pantalla de televisién, y que no pueden grabar ni
almacenar la imagen por medios fotograficos, electrénicos o de otra clase.
Nota: 6.A.2.c. no somete a control los equipos siguientes dotados de fotocatodos distintos
de los de GaAs o GalnAs:
a. Sistemas de alarma por allanamiento industrial o civil, o sistemas de control o de
recuento de trafico o de movimientos en la industria;
b. Equipo médico;
c. Equipos industriales utilizados para la inspeccién, clasificacién o anélisis de las
propiedades de los materiales;
d. Detectores de llama para hornos industriales;
e. Equipos disefiados especialmente para uso en laboratorio.
d. Componentes para uso especial, para sensores 6pticos, segun se indica:
1. Sistemas de refrigeracion criogénicos calificados para uso espacial;
2. Sistemas de refrigeracion criogénicos no calificados para uso espacia con temperatura de
la fuente de refrigeracion inferior a 218 K (—=55°C), segun se indica:
a. De ciclo cerrado y con un tiempo medio hasta el fallo (MTTF) o un tiempo medio entre
fallos (MTBF) superior a 2,500 horas;
b. Mini refrigeradores autorregulables Joule Thomson (JT) que tengan diametros
interiores (exterior) inferiores a 8 mm;
3. Fibras oOpticas sensoras fabricadas especialmente, en su composicién o estructura, o
modificadas por revestimiento, de forma que sean sensibles a los efectos acusticos,
térmicos, inerciales, electromagnéticos o a las radiaciones nucleares.
Nota: 6.A.2.d.3. no somete a control a encapsular las fibras Opticas de deteccion
especialmente disefiados para aplicaciones de diametro del agujero de deteccion.
e. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde el 2008.
f. Circuitos integrados de lectura' ('ROIC') disefiados especialmente para los "conjuntos de plano
focal" especificados en 6.A.2.a.3.
Nota: 6.A.2.f no somete a control los 'circuitos integrados de lectura' disefiados especialmente
para aplicaciones automovilisticas civiles.
Nota técnica: Un circuito integrado de lectura (ROIC, por sus siglas en inglés) es un circuito
integrado disefiado para subyacer o estar unido a un conjunto de plano focal (FPA, por sus
siglas en inglés) y utilizado para leer (es decir, extraer y registrar) las sefiales producidas por los
elementos detectores. Como minimo, el ROIC lee la carga de los elementos detectores
extrayendo la carga y aplicando una funcién de multiplexado de manera que conserve la
informacién de posicionamiento y orientacion espacial relativa de los elementos detectores para
tratamiento dentro o fuera del ROIC.

Fraccién
Arancelaria/NICO

Descripcién

Acotacion

8419.50.03

Cambiadores o intercambiadores de
temperatura con serpentines tubulares,
excepto los constituidos por tubos de
grafito impermeabilizados con resinas
polimerizadas.

00

Cambiadores o intercambiadores de
temperatura con serpentines tubulares,
excepto los constituidos por tubos de grafito
impermeabilizados con resinas
polimerizadas.

Unicamente: Sistemas de refrigeracion criogénicos
calificados para uso espacial; Sistemas de
refrigeracion criogénicos no calificados para uso
espacial con temperatura de la fuentede
refrigeracion inferior a 218 K (- 55 °C), de ciclo
cerrado y con un tiempo medio hasta el fallo (MTTF)
o un tiempo medio entrefallos (MTBF) superior a 2
500 horas; Minirrefrigeradores autorregulables Joule
Thomson (JT) que tengan diametros interiores
(exterior) inferiores a 8 mm.
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8419.50.99 Los demés. Unicamente: Sistemas de refrigeracion criogénicos
Recipientes calentadores o enfriadores, de callflcado's’ para ’u.so espac@i Sistemas  de
doble pared o doble fondo con dispositivos refrigeracion criogénicos no calificados para uso

02 . - . espacial con temperatura de la fuentede
para la circulacion del fluido calentador o . o .
enfriador. refrigeracion inferior a 218 K (- 55 °C), de ciclo

cerrado y con un tiempo medio hasta el fallo (MTTF)
o un tiempo medio entrefallos (MTBF) superior a 2
99 | Los demas. 500 horas; Minirrefrigeradores autorregulables Joule
Thomson (JT) que tengan didametros interiores
(exterior) inferiores a 8 mm.
Tubos para cAmaras de television; tubos

8540.20.02 convertidores o0 intensificadores de
imagen; los demas tubos de fotocatodo. | (jnicamente: Tubos intensificadores de imagen, en
Tubos para camaras de television; tubos los términos descritos en el Grupo 6.A.2

00 | convertidores o intensificadores de imagen;
los demas tubos de fotocatodo.

8540.89.99 Los demas. Unicamente: Tubos intensificadores de imagen, en

99 | Los demas. los términos descritos en el Grupo 6.A.2

8540.99.99 Las demas. Unicamente: Componentes disenados

especialmente para los tubos intensificadores de
imagen: placas de microcanal con un paso de
agujeros (distancia entre centros) igual o inferiora 12
micras; un dispositivo sensor de electrones con una
distancia entre pixeles sin compresién igualo inferior

00 | Las demas. a 500 micras, especialmente disefiado o modificado

para obtener una multiplicaciéon de carga por medios
distintos de las placas de microcanal; fotocatodos
semiconductores (por ejemplo GaAs o GalnAs)
compuestos Ill/-V y fotocatodos de transferencia de
electrones.

Procesadores y controladores, incluso

combinados con memorias,

8542.31.03 convgrudores, CI_rCUItOS . !ogmos, Unicamente: Circuitos integrados de lectura (ROIC)
a-mp||f|c‘ado‘rfes, relojes ,y (-:II'CUItOS de disefiados especialmente para los "conjuntos de
sincronizacion, u otros circuitos. plano focal" especificados en 6.A.2.a.3.

02 | Circuitos integrados hibridos.

99 | Los demas.

8542.39.99 Los demas. Unicamente: Circuitos integrados de lectura (ROIC)

01 | Circuitos integrados hibridos. disefiados especialmente para los "conjuntos de

99 | Los demas. plano focal" especificados en 6.A.2.a.3.

9001.10.02 Fibras 6pticas, haces y cables de fibras | Unicamente: Fibras opticas sensoras fabricadas

Opticas.

99

Los demas.

especialmente, en su composicién o estructura, o
modificadas por revestimiento, de forma que sean
sensibles a los efectos acusticos, térmicos,
inerciales, electromagnéticos o a las radiaciones
nucleares.
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Grupo 6.A.3
Camaras, sistemas o equipos, y componentes, segln se indica:
a. Camaras de instrumentos y componentes disefiados especialmente para las mismas, segun se
indica:
Nota: Las camaras de instrumentos incluidas en 6.A.3.a.3.a 6.A.3.a.5., con estructura modular,
deben ser evaluadas seglin su capacidad maxima, usando unidades enchufables disponibles, de
acuerdo con las especificaciones del fabricante de la camara.
1. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde el 2017
2. Eliminada por el Arreglo de Wassenaar desde el 2017
3. Camaras de imagen unidimensional electronicas con resolucién temporal superior a 50 ns
4. Camaras electronicas multi-imagenes con una velocidad superior a 1,000,000 de
fotogramas por segundo;
5. Camaras electrénicas que tengan todas las caracteristicas siguientes:
a. Velocidad de obturacion electrénica (capacidad de activacion periédica) inferior a 1 us
por imagen completa; y
b. Tiempo de lectura que permita una velocidad superior a 125 imagenes completas por
segundo;
6. Unidades enchufables que tengan todas las siguientes caracteristicas:

a. Disefiados especialmente para camaras de instrumentos dotadas de estructuras
modulares y que se especifiquen en 6.A.3.a.; y

b. Que permitan que esas camaras tengan las caracteristicas especificadas en
6.A.3.a.3., 6.A.3.a.4. y 6.A.3.a.5., de acuerdo con las especificaciones del fabricante;

b. Camaras de imagenes segun se indica:

Nota: 6.A.3.b. no someten a control las camaras de televisién ni las camaras de video
disefiadas especialmente para la difusién de television.

1. Camaras de video dotadas de sensores de estado sélido, que tengan una respuesta de pico
en una gama de longitud de onda superior a 10 nm pero no superior a 30,000 nm y cumplan
todo lo siguiente:

a. Cualquiera de las caracteristicas siguientes:

1. Mas de 4x108 pixeles activos por conjunto de estado s¢lido para las camaras
monocromas (blanco y negro);

2. Mas de 4x10° pixeles activos por conjunto de estado sélido para las camaras
en color dotadas de tres conjuntos de estado sélido; o

3. Mas de 12x10° pixeles activos para las camaras en color con baterias de
estado solido dotadas de un conjunto de estado sélido; y

b. Cualquiera de las caracteristicas siguientes:
1. Espejos opticos incluidos en 6.A.4.a.;
2. Equipos opticos de control incluidos en 6.A.4.d.; o
3. Capacidad para anotar datos de seguimiento por camara generados
internamente.
Notas técnicas:
1. Para los efectos de ésta entrada, las camaras de video digitales deben evaluarse
mediante el nimero maximo de pixeles activos utilizados para captar imagenes en
movimiento.
2. Para los efectos de la presente entrada, se entendera por datos de seguimiento por
camara la informacioén necesaria para definir la orientacién del alcance visual de la
camara respecto de la Tierra. Esto incluye:1) el angulo horizontal que dibuja el alcance
visual de la camara respecto de la direccion del campo magnético de la Tierra; 2) el
angulo vertical entre el alcance visual de la camara y el horizonte de la Tierra.
2. Camaras de barrido y sistemas de camaras de barrido, que tengan todas las caracteristicas
siguientes:
a. Una respuesta de pico en una gama de longitud de onda superior a 10 nm pero no
superior a 30,000 nm;
b. Baterias de detectores lineales con mas de 8,192 elementos por conjunto; y
c. Barrido mecanico en una direccion;
Nota: 6.A.3.b.2. no se aplica a las camaras de escaneado y digitalizacién de sistemas de
camaras, disefiadas especialmente para cualquiera de los siguientes:
a. Fotocopiadoras industriales o civiles;
b. Escaneres de imagenes especialmente disefiado para uso civil, la proximidad
estacionaria, cerca de aplicaciones de escaneo (por ejemplo, la reproduccién de
iméagenes o de impresion figuran en los documentos, ilustraciones o fotografias), o
c. Equipo médico.
3. Camaras de formacién de imagenes que utilicen tubos intensificadores de imagen incluidos
en 6.A.2.a.2.a.0en6.A.2.a.2.b;
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4. Camaras de formacién de imagenes que utilicen conjuntos de plano focal y que tengan
cualquiera de las caracteristicas siguientes:
a. Que utilicen conjuntos de plano focal incluidos en 6.A.2.a.3.a. hasta 6.A.2.a.3.¢e;
b. Que utilicen conjuntos de plano focal incluidos en 6.A.2.a.3.f, o
c. Que utilicen conjuntos de plano focal incluidos en 6.A.2.a.3.g.
Nota 1: Las camaras de formacién de imagenes incluidas en 6.A.3.b.4 estan dotadas
de conjuntos de plano focal combinados con suficientes medios electronicos de
tratamiento de sefiales, ademas del circuito integrado de lectura, como para permitir,
como minimo, la salida de una sefial analégica o digital una vez que hay suministro
eléctrico.
Nota 2: 6.A.3.b.4.a. no somete a control las camaras de formacién de imagenes
dotadas de conjuntos de plano focal lineales con doce o menos elementos que no
utilizan retardo e integracién en el elemento y disefiadas para cualquiera de los fines
siguientes:
a. Sistemas de alarma por allanamiento, industriales o civiles, o sistemas de
control o de recuento de trafico o de movimientos en la industria;
b. Equipos industriales utilizados para la inspeccién o supervisién de flujos
térmicos en edificios, equipos o procesos industriales;
c. Equipos industriales utilizados para la inspeccion, clasificacion o analisis de las
propiedades de los materiales;
d. Equipos disefiados especialmente para uso en laboratorio; o
e. Equipo médico.
Nota 3: 6.A.3.b.4.b. no somete a control las camaras de formacién de imagenes que
tengan cualquiera de las siguientes caracteristicas:
a. Frecuencia de cuadro maxima inferior o igual a 9 Hz;
b. Que tengan todas las caracteristicas siguientes:
1. Campo de vision instantaneo (IFOV) minimo, horizontal o vertical, de
al menos 2 mrad/pixel (miliradianes/pixel);
2. Dotadas de lente de distancia focal fija, no disefiada para ser retirada;
3. No dotadas de pantalla de visién directa; y
Nota Técnica: Vision directa se refiere a camaras de formacion de
imégenes que funcionan en el espectro infrarrojo y que presentan al
observador humano una imagen visible mediante una micro pantalla
que ha de situarse cerca del ojo dotada de cualquier tipo de
mecanismo de proteccion contra la luz.
4. Cualquiera de las caracteristicas siguientes:
a. Sin medios que permitan obtener una imagen visualizable del
campo de visién detectado; o
b. La camara esta disefiada para un solo tipo de aplicacion y para no
ser modificada por el usuario; o
Nota técnica: EI campo de visién instantaneo (IFOV)
mencionado en, nota 3.b., es el menor entre los valores de IFOV
horizontal e (IFOV) vertical.
IFOV horizontal = campo de visién (FOV) horizontal/nimero de
elementos detectores horizontales.
IFOV vertical = campo de visiéon (FOV) vertical/numero de
elementos detectores verticales.
c. La camara esta disefiada especialmente para su instalacién en
vehiculos terrestres de transporte civil y reune todas las
caracteristicas siguientes:
1. La ubicacion y la configuraciéon de la camara dentro del
vehiculo tienen Gnicamente por objeto asistir al conductor en la
conduccién segura del vehiculo
2. Utilizable solo cuando esta instalada en cualquiera de los
equipos siguientes:
a. El vehiculo terrestre de transporte civil al que esta
destinada y el vehiculo pesa menos de 4 500 kg (peso bruto
del vehiculo), o
b. Una instalacién para ensayos de mantenimiento disefiada
especialmente y autorizada, y
3. Dotada de un mecanismo activo que impide el funcionamiento
de la camara si esta es retirada del vehiculo al que esta
destinada.
Nota: Cuando sea necesario, los detalles del tema se facilitaran,
previa peticién, a la autoridad competente en el pais del
exportador con el fin de verificar el cumplimiento de las
condiciones descritas en la Nota 3.b.4. y la Nota 3.c. arriba.
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Nota 4: 6.A.3.b.4.c. no someten a control las camaras de formacion de imagenes que
tengan cualquiera de las caracteristicas siguientes:
a. Que cumplan todo lo siguiente:
1. Si la camara esta especialmente concebida para su instalacion como
componente integrado en sistemas o equipos para uso en interiores y
conectados a la red de suministro eléctrico, estar limitada por su disefio para
un unico tipo de aplicacion segun se indica:
a. Supervisién de procesos industriales, control de calidad o analisis de
propiedades de los materiales;
b. Equipo de laboratorio especialmente disefiado para fines de
investigacion cientifica;
c. Equipo médico;
d. Equipo de deteccién de fraudes financieros; y
2. Es utilizable sélo cuando esta instalada en cualquiera de los equipos
siguientes:
a. El o los sistemas o equipos para los que esta destinada; o
b. Una instalacion de mantenimiento disefiada especialmente y
autorizada; y
3. Esta dotada de un mecanismo activo que impide el funcionamiento de la
camara si ésta es retirada del o de los sistemas o equipos para los cuales
esta disefiada.
b. Si la camara esta disefiada especialmente para su instalaciéon en vehiculos
terrestres de transporte civil o en transbordadores para viajeros, con todas las
caracteristicas siguientes:
1. La ubicacién y la configuraciéon de la camara dentro del vehiculo o del
transbordador tiene Unicamente por objeto asistir al conductor o al operador
en la conduccion segura del vehiculo o del transbordador
2. Utilizable solo cuando esta instalada en cualquiera de los equipos
siguientes:
a. El vehiculo terrestre de transporte civil al que esta destinada, y el
vehiculo pesa menos de 4 500 kg (peso bruto del vehiculo)
b. El transbordador para viajeros y vehiculos al que esta destinada, y
que tiene una eslora total (LOA) igual o superior a 65 m, o
c. Una instalacién para ensayos de mantenimiento disefada
especialmente y autorizada, y
3. Esta dotada de un mecanismo activo que impide el funcionamiento de la
camara si esta es retirada del vehiculo al que esta destinada
c. Que por su disefio esta limitada a poseer una sensibilidad maxima de radiacion
igual o inferior a 10 mA/W con longitudes de onda superiores a 760 nm, que cumpla
todo lo siguiente:
1. Inclusién de un mecanismo limitador de respuesta concebido para no ser
retirado ni modificado; y
2. Inclusiéon de un mecanismo activo que impide el funcionamiento de la
camara si se retira el mecanismo limitador de respuesta; o
3. Que no esté disefiada especialmente o modificada para utilizacién
subacuatica, o
d. Que tengan todas las caracteristicas siguientes:
1. Ausencia de presentacion visual electrénica o de vision directa de
imagenes;
2. Carencia de medios que permitan obtener una imagen visualizable del
campo de visién detectado;
3. Posibilidad de utilizar el conjunto de plano focal exclusivamente cuando
esta instalado en la camara a la que esta destinado; y
4. El conjunto de plano focal esta dotado de un mecanismo activo que impide
su funcionamiento de modo permanente al ser retirado de la camara a la que
esta destinado.
Nota: Cuando sea necesario, los detalles del tema se facilitaran, previa peticion,
a la autoridad competente en el pais del exportador con el fin de verificar el
cumplimiento de las condiciones descritas en la Nota 4.

5. Camaras de formacion de imagenes dotadas de detectores de estado sélido incluidos en
6.A2.a.1.
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Acotacion

Unicamente: Camaras de imagen unidimensional
electrénicas con resolucion temporal superior a 50
ns; camaras de video dotadas de sensores de
estado sdlido, que tengan una respuesta de pico en
una gama de longitud de onda superior a 10 nm
pero no superior a 30,000 nm y que tengan mas de
4 x 106 pixeles activos por conjunto de estado
solido para las camaras monocromas (blanco y
negro), mas de 4 x 106 pixeles activos por conjunto
de estado solido para las camaras en colordotadas
de tres conjuntos de estado sdélido, o mas de 12 x
106 pixeles activos para las cdmaras en color con
baterias de estado sélido dotadas de un conjunto de
estado sélido; y espejos Opticos incluidos en el
subarticulo 6.A.4.a., equipos Oopticos de control
incluidos en el subarticulo 6.A.4.d.; o capacidad
para anotar datos de seguimiento por camara
generados internamente.

Unicamente: Partes y componentes de camaras de
video dotadas de sensores de estado solido, que
tengan una respuesta de pico en una gama de
longitud de onda superior a 10 nm pero no superior
a 30,000 nm y que téngan cualquiera de las
caracteristicas siguientes: mas de 4 x 106 pixeles
activos por conjunto de estado sdlido para las
camaras monocromas (blanco y negro), mas de 4 x
106 pixeles activos por conjunto de estado solido
para las camaras en colordotadas de tres conjuntos
de estado sélido o mas de 12 x 106 pixeles activos
para las camaras en color con baterias de estado
solido dotadas de un conjunto de estado sélido; y
espejos Opticos incluidos en el subarticulo 6.A.4.a.;
equipos opticos de control incluidos en el subarticulo
6.A.4.d.; o capacidad para anotar datos de
seguimiento por camara generados internamente.

Unicamente: Camaras de formacién de imagenes
que utilicen conjuntos de plano focal y que utilicen
conjuntos de plano focal incluidos en los
subarticulos 6.A.2.a.3.a.hasta 6.A.2.a.3.e., utilicen
conjuntos de plano focal incluidos en el subarticulo
6.A.2.a.3.f., o que utilicen conjuntos de plano focal
incluidos en el subarticulo 6.A.2.a.3.9.; y camaras
de formacién de imagenes dotadas de detectores de
estado sélido incluidos en el subarticulo 6.A.2.a.1.

Fraccion L
. Descripcion
Arancelaria/NICO
8525.80.05 Car.naras'de television, camaras digitales
y videocamaras.
99 | Las demas.
8529.90.99 Las demas.
99 | Las demas.
9006.59.99 Las demas.
99 | Las demas.
9007.91.01 De camaras.
00 | De camaras.

Unicamente: Unidades enchufables (partes y
componentes) que estén disefiados especialmente
para camaras de instrumentos dotadas de
estructuras modulares y que se especifiquen en el
subarticulo 6.A.3.a. y que permitan que esas
camaras tengan las caracteristicas especificadas en
los subarticulos 6.A.3.a.3., 6.A.3.a.4. y 6.A.3.a.5., de
acuerdo con las especificaciones del fabricante.
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Grupo 6.A.4.

Equipos y componentes 6pticos segun se indica:

a. Espejos dpticos (reflectores) segun se indica:
Nota técnica:

Para el propdsito de 6.A.4.a., el umbral de dafio inducido por laser (LIDT, por sus siglas en
inglés) se mide de acuerdo con ISO 21254-1: 2011.

1. Espejos deformables que tengan una abertura éptica activa superior a 10 mm y que tengan
cualquiera de las caracteristicas siguientes, y los componentes disefiados especialmente para
ellos:

a. Tener todo lo siguiente:
1. Frecuencia de resonancia mecanica de 750 Hz o mas; y
2. Mas de 200 actuadores; o
b. Un umbral de dafio inducido por laser (LIDT) que sea cualquiera de los siguientes:
1. Mayor que 1 kW / cm? utilizando un laser CW; o
2. Mayor que 2 J / cm? utilizando 20 ns pulsos laser a una frecuencia de
repeticion de 20 Hz;
Nota técnica:
Los espejos deformables son espejos que poseen cualquiera de las caracteristicas
siguientes:
a. Una unica superficie continua reflectora optica que se deforma dinamicamente por
la aplicacion de pares o fuerzas individuales para compensar las distorsiones de las
ondas Opticas que incidan en el espejo, o
b. Elementos Opticos reflectantes mdultiples que pueden reposicionarse de forma
individual y dinéamica mediante la aplicacién de pares o fuerzas para compensar las
distorsiones de las ondas opticas que incidan en el espejo.
Los espejos deformables también se denominan espejos de Optica adaptativa.
2. Espejos monoliticos ligeros con una densidad equivalente media inferior a 30 kg/m? y una
masa total superior a 10 kg;
3. Estructuras ligeras de espejos de materiales compuestos (composites) o celulares, con una
densidad equivalente inferior a 30 kg/m? y una masa total superior a 2 kg;
Nota: 6.A.4.a.2. y 6.A.4.a.3. no se aplican a espejos especialmente disefiados para dirigir
la radiacién solar para instalaciones de heliéstatos terrestres.
4. Espejos especialmente disefiados para las monturas de espejos de orientacion del haz
especificados en 6.A.4.d.2.a. con una rugosidad de A / 10 o mejor (A es igual a 633 nm) y que
tiene cualquiera de los siguientes:
a. Diametro o eje mayor de longitud igual o superior a 100 mm; o
b. Tener todo lo siguiente:
1. Diametro o eje mayor de longitud superior a 50 mm pero inferior
a 100 mm; y
2. Un umbral de dafio inducido por laser (LIDT) que sea cualquiera de los
siguientes:
a. Mayor que 10 kW / cm? usando un laser CW; o
b. Mayor que 20 J / cm? utilizando 20 ns pulsos laser a una frecuencia
de repeticion de 20 Hz;
N.B.: Para los espejos Opticos disefiados especialmente para equipos de litografia,
véase 3.B.1.
b. Componentes opticos hechos de seleniuro de cinc (ZnSe) o sulfuro de cinc (ZnS) con
transmisién en la gama de longitud de onda superior a 3,000 nm pero no superior a 25,000 nm y
que tengan cualquiera de las caracteristicas siguientes:
1. Volumen superior a 100 cm?®; o
2. Diametro o longitud del eje principal, superior a 80 mm y espesor (profundidad) superior a
20 mm;
c. Componentes calificados para uso espacial para sistemas 6pticos, segun se indica:
1. Componentes aligerados hasta menos del 20 % de densidad equivalente con respecto a
una pieza maciza de la misma apertura y el mismo espesor;
2. Sustratos brutos o transformados, sustratos con revestimientos superficiales (monocapa o
multicapa, metalicos o dieléctricos, conductores, semiconductores o aislantes) o con
peliculas protectoras;
3. Segmentos o conjuntos de espejos disefiados para montarse espacialmente en un
sistema optico con una apertura colectora equivalente o mayor que un solo elemento 6ptico
de 1 metro de diametro;
4. Componentes fabricados a partir de materiales compuestos (composites) con un
coeficiente de dilataciéon térmica lineal, en cualquier direccion coordenada, igual o inferior
a5 x 109/K;
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d. Equipos 6pticos de control segun se indica:
1. Equipos disefiados especialmente para mantener la forma de superficie o la orientacion
de los componentes calificados para uso espacial incluidos en 6.A.4.c.1. 0 6.A.4.c.3;
2. Equipos de alineacién de orientacion, seguimiento, estabilizaciéon y resonador como se
indica:
a. Espejos de orientacion de brazo disefiados para transportar espejos de diametro o
longitud de eje mayor de 50 mm y que tengan todo lo siguiente, y equipo de control
electrénico especialmente disefiado para ellos:
1. Un recorrido angular maximo de + 26 mrad o mas;
2. Una frecuencia de resonancia mecanica de 500 Hz o mas; y
3. Una precisién angular de 10 prad (microradianos) o menos (mejor);
b. Equipo de alineacién de resonador con anchuras de banda iguales o superiores a 100
Hz y una precision de 10 prad o menos (mejor);
3. Cardanes que tengan todas las caracteristi